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AFFIDAVIT OF ACCURHACY

|, Carrie Russ, hareby certify that the following is, to the best of my knowledge and belial,
a true and accurate translation of the accompanying document [Siemens [FX

Sarrie Fss
TransForfact Transiations, Inc.
B01 Thirteenth Street, NW
Sulite 370 Sauth

Washington, DC 20005

Sworn to before me this
15" day of March 2010

Signature, Notary Public 5/

ALLISON SNITZER
Notary Pusii
Bistrict of Columbia
My Comuninsion Expires
datnary 1, 2018

Stamp, Nmmy Fuilic
Washington, DO

GO THIRTEERTH STREET, MW SETE 3200 SOl TR WASHIRE T, (0 2080y

toovsarnon ¢ oo RATENT woasrowrore om
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Contribution Agreemuent
botween
siemens Aktiengesellschalt [Corporation],
Berlin and Munich,
= heremnaller referred 1o as "Siemens'-

and

Infincon Technologics AG [Corporation] 1.Gr., Munich
- hereinafter referved to as “nfincon”-

Today, on the thirty-first of March
ningteen ninety-nine

- March 31, [909.
the following partics appeared before me

Dr. Munfred Asam,
notary, located i Mumch, at the office in 80333 Munich, Residenzstrasse 25-26 11

Fya)  Mr. Niels Hartwig,
Attorney at faw tn Tutzing
with business address in 80333 Munmich,
Finkenstrasse 10,

by  Mr. Michael von Eickstedt, ‘
Attorney at law in Planegg, o
with business address in 81379 Munich,
Hofmanstrasse 51,
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1. the notary, have verilied both of their identities,
according o their statements, they are hereby not acting on their own behalf, but on behall of

Siemens Clorporation
with offices in Berlin and Munich,

(muiling address: 80312 Munich,
Atn. Mr, Hartwig)

and namely, under 2 power of attorney dated December 3, 1998 and under a sub-power of
attorney dated Mareh 23, 1999, both of which were drawn up today and are enclosed with this
imstrument as certificd copies:

L the notary, herely certify that, after it had been verified by the Commercial Register of the
Munich District Court HRB 6684 on March 23, 1999, that Mr. Hartwip and Mr. von Eicksted:
are authorized to represent the respective companies;

2ya)  Dr. Ulrich Schumacher,
Graduate Engineer in Starnberg,

by Mr. Peter Fischl,
Industrial Manager in Murnau,

both of whom have their business address in 81541 Munich,

St Martin Strasse 53,

L. the notary, have verified their identities, according 1o their statements, they are hereby not
acting on their own behadf, but as officers of and on behall of

Infincon Technologies AG
located in Munich
(matting address: 81541 Munich, St Martin Ste. 53,

which was incorporated with document no, A, 1994 of the notary Dr. Manfred Asam; the
certified copies of the anthorization of these gentlemen as the representative officers of the
founded corporations constituent board of dircetors’ meeting of March 30, 1999 have been
enctosed with this instrument,

Lipon request of the parties before me, 1 certify that the following statements have been made in
thetr simultancous presence and before me
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Contribution Agreement

Recntals

With document no, A.../1999 of the notary Dr. Manfred Asam in Munich, Sicinens
Akticngesellschaft (Stemens Corporation) with offices in Berlin and Munich (hereinalier referred
o as “Stemens”™) and Sicmens Nederland NV, with offices in Den Haag Chereinafter relerred (o
as “diemens Nederlund™y incorporated infincon Technologies AG with offices in Munich
(heretnafter referred to as “Infineon™) on March 30, 1999,

Thercby, Siemens, as founder, acquired 80,912,544 no par vatue shares of Infincon, without
having incurred any obligation to make an advance payment, in exchange for the in Kind capital
comtribution, by transferring its sermiconductor business unit.

Section |
Subject Matter of the Contribution

I With ceonomie effect as of 12:00 a.am, on 04/01/99 (hereinafler referred o as the “liffective
Date™), by way of singular succession and by way of an in kind capital contribution. Sicmens
shall transfer to Infineon all of its semiconductor business unit with the capital that is derived
solely from this business unit, as it shall be deseribed in more detal in this Agreement,
(hereinalter referred to as "Independent Business Division™),

Section 4
Transfer of Intangible Assets

I, With coonotine effect as of the Effective Date, Sicmens, insolar as authorized, shall transfer
to Infincon the repistered patents, utility patents, design patents, topography rights as well as
ity regristered trademarks and copyrights (hereinafter referred 1o as “Property Rights™) as they
exist as of March 26, 1999 and which are set forth in Appendix 1. Infineon accepts the
transfer of such rights. Siemeny shall submit all declarations, statements and stgnatures
necessary for the transter of the Pmpuly Rwlnx to the competent authorities and courts.
lsolar as the consent of third partics 18 requared in order to effectume a valid transfer of such
rights, Stemens shall obtain such rights, If such conscnt 1s pot given, Siemens shall endeavor
to ensure that Infincon will be given explottation rights in the respective Property Righr, and
narnely, to the extent provided in paragraph 5. All other claims against Siemens are hereby
excluded. If there is a modification of such Property Rights by the Effective Date, such
maodilications shatl be set forth in a supplementary instrument as Appendix 121,

2. Insolar as authorized, Siemens shall transfer to infincon as of the Bffective Date the know-
how of the transferred Independent Business Division, including all rights with respect to
mventions, trade secrets, methodology, secret Tormulas and other intangible sssets which are
not subject w0 spectal protection, as well as business scerety |, administrative provedures and
distribution processes (hercinafler refermed o as “Know-how™), Siemoens hereby assigns and
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transfers 1o fincon all the tangible representations of such Know-how, which are located at
the offices und operating sites of the Independent Business Division. Infingon accepts the
transfer of such transfer.

3. Insolar as authorized, Siemens shall transfor to Infineon as of the Effective Date, all of
siemens” riphts which exist as of the Effective Date in connection with the software that is
exclusively belongs 1o the Tndependent Business Division, specifically, all object code and
source code and all data associated with the software, in particular, the associated
documentation. Insofur as authorized. Siemens shall asstgn and sranster the tanpible
representations of the object and source codes of the abovementioned software as well as all
associated documentation which are in the possession of the Independent Business Division
on the Effective Date. Infineon accepts this assipnmoent and transfer.

4. All third parties shall remain unaffected by the transfer ol rights effectuated pursuant to
paragraphs 1 through 3,

5. Inaddition 1o the Property Rights transferred pursuant 1o paragraph 1 and Appendix D,
Siemens shall transfer (o Infineon the Property Rights, including the right to exploit cither for
s own use or the right to license them to third partics, inctuding prohibitive rights, which
shall be set forth in detail in a yet o be prepuared Appendix D2, which shall be attached to a
supplomenlury instrument to this Contribution Agreement,

Furthermore. a yet to be prepared Appendix D3, which shall be attached 1o & supplementary
nstrument to this Contribution Agreement, shall set forth the Following terms with respect to
the Property Rights transferred pursuant (o paragraph 1, Appendix D:

Infineon shall be free to wtilize these Property Rights within the scope of the activities
performed by the transferred Independent Business Division, Inasmuch as (nlineon wilizes
the Property Rights set forth in Appendix D3 outside of the scope of the activities performed
by the Independent Business Division or it it enlorees its prohibitive rights against third
parties or licenses such Property Rights to third parties and it such utilization of the
aforementioned Property Rights affects the business activities of either Stemens or those of
any of its domesuc or mtermlional altiliates within the meaning of Sections 15 ¢t seq. of the
AkiG (Aktiengesetz [German Stock Companies Act]), then nfincon shall be recitired 1o
obtain the prior written consent of Siemens. This consent shall not be unrcasonably withheld.

6. Siemens and ity domestic and international affiliates within the meaning of Sections 15 o
seq. of the AkIG shall retain the non-exclusive. irrevocable rights 1o use. without restriction
as to contents, time and space, the Property Rights which have been transferred pursuant Lo
paragraph |, Appendix D2 {or ity business needs,

Siemens and its domestic and international affiliates within the meaning of Sections 15 ¢t
seq. of the AkLG, shalt retain non-cxclusive exploitation rights, without restriction as o
contents, time and space, with respect to the Property Rights wansterred pursuant (o
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paragraph | and Appendix D3 as well as with respeet to the software transferred pursuant (o
Section 3, with the right to use such Property Rights at its diserction and the right o hicense
such Properly Rights to third parties and the right to enforce the prohibitive rights,

Furthermore, Siemens and ils domestic and international alfiliates within the meaning of
Sections 15 ¢t seq. of the AKUG shall have the right 1o use the transterred Know-how for the
purpase of meeting its potential legat obligations, which may be asserted against Sicmens in
conneetion with the trunsferred Independent Buginess Division, at its discretion,

7. Insofar as not financially obligated to any third partics, as of the E{fective Date Sicmens shall
transfer 1o Infincon and its affiliates within the meaning of Sections 15 el seq. AktG, in
addition Lo the Property Rights transferred pursvant to paragraph 1, the Know-how
transferred pursuant W paragraph 2 and the software trans{erred pursuant 1o paragraph 3 by
Siemens and its affiliates within the meaning of Sections 13 et seq. of the AKIG, all such
Properly Rights. Know-how and software in object and source codes, which have been
licensed to Siemens and which have been utilized by the transferred Independent Business
Rivision prior (o the BEffective Date or if the necessary steps have been taken by the
transferred fndependent Business Diviston to exerese the non-exclusive, revocable right to
use, without restriction as to contents, time and space, such Property Rights, Know-how or
software, in order to carry ot the business activitics of the Independent Business Division,

5. The nighls granted pursuant o Section 4, paragraphs 5, 6 and 7 are grataitous. The licensing
details shall be governed by a separate cross licensing agreement which shal] be entered into
by the Contracting Parties.

Nection 9
Warranlies

Siemens warranty that:

1. the items transferred o Infincon and listed in the Effective Balance Sheet on the Effective
Drate are correct and, with the exception of proprictary rights which is customary in the
business, and are the sole and unencumbered property of Siemens;,

2. all assets of the transferred Independent Business Division, including the obligations and
risks ay of the Effcetive Day. have been accounted for in the Effective Balance Sheet and
have been valued in accordance with the generally accepted accounting principles. In
particutar, that the obligations with respect o the personnel and insofar as for example,
vacation e, retirernent benefits, disabilicy benetits and other habilities or obligations,
insofar as these have been incurred prior to the Effective Date, they have been included in the
Habilitics.

3. Al warranty claims with respect o the real propertics (o be transferred pursuant o Section 3
of this Agreement are exclustvely poverned by the provisions of Section 3.
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40 Al warranty chums with respeet to the shares to be tunsferred pursueant to Section 7 of this
Agreement are exclusively governed by the provisions of Sccetion 7.

L]

Any other warranties or labilities ol Siemens, unless they had been expressly undertaken in
this Agreement, with respect to the items and rights transferred pursuant to this Agreement
arc expressty excluded, by mutual agreement of the Contracting Parties.

Section 13
Miscellaneous

b All the appendices enclosed with this instrument constitute an integral part of this
Contribution Agreement: however, Appendices A, B, C1 and C2 are yet 1o be exceuted,
[1Hegible redacted handwritten text].

The Contracting Parties have decided not to read Appendices A and D through G, asserting
that they are thoroughly familiar with the contents of these documents. These documents
have been once again presented to the Contracting Parties and each page has been signed by
them,
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URNr. Dz, &

Eindrringungsversrag

awischen der

. _ Siemens Aktiangesellschaft,
Berlin und Minchen,
- nachitehend “Siemens” gensnnt -

und der

Infineon Technolegies AG 1.Gr., Minchen,
- nachstehend "Infineon” genannt -

Heute, den elnunddreif8igsten Mire
neunzahnhundertnevnundneunslg

~ 1. Mirz 1999 -
erschienen vor mir,

Dy, Manfroog AT oaom,

Notar mlt dem Amtsslitz in Minchen, an der Geschifts-
stelie in 80333 Minchen, Residenzstrade 25-26 1@:

1) a}) Herr Nielg Hartwig.
Rechtsanwalt in Tutzing
goschdftranefeeia in 80333 Minchen,
Finkenstrage 10,

b) Herr Michael v on Eicketodt,
Rechtsanwalt Iin Planegy,
geschifteansiysig in 81379 Minchen,
Hofmannstrale 51,
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belde mir, Notar, persBnlich bekannt,

nagh threr Exklirung hiex hande ilnd
nicht im eigenen Namen, sondern fur die

Sismans Alktiongasellcchofs
mit dem Sitz in Berlin und Minchen,

{Zuzchyiftan: BO312 MUnchen,
z.Hd. Hr. Hartwig)

wid gwar zugleich aufgrund Vollmocht vom 3. Dezem-
ber 1998 und Untervellmacht vom 23, Mirz 1999,
die jewells hayte in Urschrift vorgelegt wurden
und dieser Urkunde in beglaubigrer Abschrift
baigefigtr sind:

hierzu pescheinige ioh, Notar, nachfen das Man-
delsraglster des Amtagerichts Minchen HRE $6684 am
23. Mirz 1999 eingegehen worden war, dafl die
Herren Hartwig und von Bickstedt als Prokuristen
TUT gamodinschattlichen Vartretung dor wvorgonanes—
ten Gesellschaft berechtigt sind:

@) Hewy Dr. Ulridh Sohumaoahaear,
Diplom~-Ingenieur in Starnberg,

L} Herr Poter FiLaxghl,
Industriekaufnann in Murnau,

belde geschaftsansdssig in 81541 Munonhen,
St.~Mprtin-Strafle 53,
mir, Motarx, perséniich bekanat,
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nach ihrer ErklSrung hier hondaealad
nicht im eigenon Namen, sondein aly Vorstandsmit-
glieder fir die mit Urkunde Nr. A ..../2999 des
Notars Dr. Manfred Asam {n MUnchen gegrUndete

Infineon Technologies A8
alt dem Site in Minchen
(Zusehriften: 81541 Minchen, $t.-Martin-Str. 53):

baglaubigte Abschrift des dia Bastallung diesor
Herran zu gemeinschaftlich vertretungaoberechtig-
ten Vorstondsmitgliedern der in Grindung befindli-
chen Altlengescllachaft ouswaisenden Protokolls
Uber die konstitulerende Aufgichtsratsitzung vem
30. Mirz 1999 ist dieser Urkunde belgefigt.

Auf Ancuchen der Erschienenen beurkunde ich thren
bei gleichzeltiger Anwesenhelt vor mir abgegebenen
iriklarungen anrsprachend folgeanden

Einbringqungsvertrayg

Préiambel

Mit Urkunde des Notare Dr,. Manfrod Asam in Minchen
Nr, A ..../1999 mabe# die Siemens Aktiengesellschaft
mit dem Sitx in Barlin und Mianchon [ nachrtehend
"Siomens” gensnnt) und die Siemens Nederiasnd N.V.
mit dem Sitx in Den Haag (im folgendon als "Siemens
Nederland® bezeichnet) am 30. Mirz 1999 die Infineon
Techaclogles AG mit dem 5itz in Munchen (nachstehend
alsg "Infineon” bezelchnet) errichtet.
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Siemens hut dabel ale Grinderin 80.912.544 fonnbe-
tragelose Stdckaktien an der Infineon ohne Ubarnahms
etner Aufgeldverpflichtung gegen Sacheinlage durch
Einbringung ihrer Aktivithten im Dereich Helbletter

ﬂhmmme:n“
g1
Gegenstand der Einbringung
i. Siemens bringt mit wirtochaftlicher Wirkung zum

01.04.1999, 0CG:00 Unhr, (nachstohend "Stiehtag®
genannt). ihre gesamten Aktivititen im Horoich
Halblelter mit dem suscchlieBlich diesen Aktivitd-
ten dienenden Vermdgen, wie in dicsem Vertrag
tuther basche gbon (nachfolgend inogessmt "Tedlbe-
trieb"gensnrnt), zur Ledstung ihrex Sachedinlage im
Wege der Einzelrechtsnachfolge in das Vermbgen
dor Infineon eind,

Die Einbringung des Teilbetriebs orfolgt zy den
nach handelsrechtlichen Grundsitzen ermitteiten
Buchwerten nach MaBgabe der fiir den eingebrachten
Teilbetrieb auf den Stichtag unter Ealbehaltung
der bisherigen una pei der Erstellung dexr nach-
ganannten vorldufigen Einbringungsbilanz angewer-
deten Bilanzierungegrundsidtze aufzustellenden und
von ainem Wirtschaftsprtfer zu bowtitigenden
endgiil tigen Einbringungshilane {nachfolgand
"Stichtagsbllanz™), Da diese Bilanz derzeit noch
nicht vorliegt, erfolgt die Einbringung wunichat
suf Grundlage ainer suf dan 28.02.15990 aufgmutell -
Ten vorliufigen Einbringungsbilanz, die disser
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auf der Basls der derzeitigen Nutzungskondd-
tionen abzuschilefen.

g A4
Einbringung immaterieller Wirteschaftsgirter

1. Sowelt hierzu berechtigt, tbertrdgt Slevens dle
in der beigeftgten anlage Draufgefihrben, am
26. Mirz 1999 bhestehenden brw. angemeldeten Paten-
te, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topogra-
phieachutzrechte, die in der boigefugten Aniongo B
aufgefihrten, am 26. Marz 1999 bestehenden bzw.
angemeldeten Marken sowie ihre Copyrights (nach-
fplgend insgesumt "Schutzrechtegenannt) mlt wigt-
schaftl icher Wirkung zum Stichtag auf die Infi-
neon. Die Infineon nimmt die Ubertragung on.
Siemens wird die fUr dic Ubertragung der Schutz-~
rachte erforderlichen Exklérvngen, Erliuterungen
und Unterschriften gegentber den zusténdigen
Behtrden und Gerichten sbgeben. Sofern flr die
Ubertragung dexr Bohutzreschte die Zustimmung Drit-
tor erforderlich ist, wird Siemens diese Zustin-
mung ednholen. Wenn diese Zustimeunyg nicht er-
telln wird, wird Siemens sich derum bemibhen, de
die Infineon an dem betreffenden Schutzrecht ein
Verwvertungsrecht erhils, und zwar in dem Umfang,
wie er sich pus #bg. 5 ergibt. Andere oder welter-
gehende Anspriiche gegen Siemens sind hiermit
ausgeschlosgen. Verdnderungen hinsichtlich dieger
Schutzrechte bis zum Stichtayg werden in einer
noeh 2u erstsllonden wvnd dor Nachtragsmurkuonde #u
diesem Einbringungsvertag els Anlage 0 1 belfzufl-
genden Verinderungsliste sufgeflhrt.
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2. Sowelt hierzu berechtigt, dbertrigt Siemens dex
Infineon mit Wirkung zus Stichtag das 4n dem ein-
gebrachten Teilbetrieb vorhandene Know-how eln-
schlieflich aller Rechte an Erfindungen, Betrliebg-
gehetmnisgen, verfahren, Formeln und anderen
immatariellen Cegenstinden, die kKeilnem Sonder-
rechtsschutz £Ur gedstiges Elgentum unterliegen,
sowie Geschiftsgeheimnisse, Verwaliungs- und
vartrishaverfahren (neachstehend "Xnow-how" ge-~
nannt}. Hierzu Ubargibt und dbercignet Siemens
der Infineon s#atliche in den Geschidftsrdumen ungd
in don Botrioebgetititen des Tellbatriebs vorhande-
nen Verkdrperungen dieses Know-how.
pie Infinecon nimnt diese Ubsriragung wnd Ubereig-

NnunYg 8.

3. Soweit hisrzu berechrtigt, {(ibartrigt Siemens dex
Infinecn mit Wirkung zum Stichteg alle Siemens
zum Stichtag zugtehenden Rechiaz an der dem elnge-
brachten Teilbetrieb susschlieflich zuzuvordnenden
Software in'Omekﬁuade und in Quelloode gowle an
allen zur iibertrggenen Scftwaze gehtrigen Untercls-
gen, insbesonders an d2¥ dazugehdtigen DoHumantz-
tion, Dazu Obergibt und Obareignet Sismsng o ..
gewelt hierzu boreghtigt - die sachlichen Verkir-
parungen des Cbjekt- und Quellcodes der oben
genannten Software sowie sfwtliche zv dieser Soft-
ware gahdroenden Unterlagen, lngbesosdare die dazu-
gehorige Dokumentation, die sich zum Stichtag lw
Besitz deg Teilbetriebs befinden. Die Infineon
nimmt dieee Ubertragung wed Uberaignung am.
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4. Alle Britten vor den Ubertrogungen gomdd Aba, 1
biz 3 elngerfumton Rechte bleiben von der jowedlf-
gart Ubertragung unborihry,

£. Von den gewdll Abs. 1 (beytrogensr Sochutzreohten
laut Arnlage P wordan dlejenigen Schutrreohts
rundtzlich iR ainer noch wue erstellondan upd dor
Nachtragsurkunde zu diggem Einbringuagsvertrog
belzutlgenden Anlage D 2 awfgefihrt, bel doron
Verwertung, ednschliieSlich eigener Bonutzung,
Lirenzartedlung an Dritte und Durchantzung von
Verbietungerechtan, Infineon frel ist,

Walterhin werden in oiner ebsnfalls noch zu er-
stellondon und der Nachtrogsurkunde zu disgen
Einbringungswertrag belzutigenden dnlage D 3
diejenigen gemsfs ahs. )| dboertragenen Sohuterschte
der Anlugae P sufgefthen, fur walcho folagender
gilt:

Infineon igy {p dar Bonutzong dicsor Scohutsrachte

suf dem von Ubectragenen Teilbetrieb ausgelbten
Thtighoitognbiet fyrei. Sowelit Infinecn di& Schutbx-
rechte der Anlage B 3 auflerhald fdes vem Chertrage-

fen Teilbetrieb ausgeibtea Titighelitagebletd bermit- /
zen oder gageniber Driteon als v«rhimtungéiemht /
eingetren odoer Lizencieren will, bodarf mie hier—

u, sowalt dadurch THtlgKeltsgebiete won Sioamans

eder von in- und ausléndimchen, mit Siemene voo«
bundenen Geaellgehatven im Sione dor §5 15 ££. /
AKE it barthet verden, dor vechorigan Zuatimmonog

von Siomens. Diege Zustimmwung darf jedoch nichr
unbillig verweigoert werden,
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. Siomens und Lhre in- und asueléndisohen verbunda-
nan Geswllschaften im SBinne der 28 195 2f. AKLG ha-~
nalten an dan gemas Abs. 1 Qbertraganen Schyutz-
rachten der Anlago b 2 Jewelle unwiderruflichs,

. o | nicht aussohliafiliche, inhaltlich, zaitlich und
| 67tlich unbegranzte Renutzungsrechta fUr dis
* Exfordernisns ihras Qaschiftas.

An den gemd Abs. 1 Ubertragenan Schutzrechten

dar Brluge D 3 und der gemdf Abz, 3 tbertregenan
Sﬂftﬁdrﬁlbnhaltan Siemans und ihre in- unhd auslin-
digehen verbundenen Gesellschaften im Sinne der

8% 1B #£. AktC jewsilsm unwiderrufliche,  nicht
sugeehliedliche, zeitlich und 8rtlich unbogrenzis
Varwartungarechtm mit dem Recht zur eigenen beliw-
Bigen ﬁhnutzung, dwr Lizsnzertallung an Dritte

und der [Durchastzung von Varbletungsrachten,

Blemany und {hre in- unpd auml&nﬁimchmn varbunda-
nan Geaellschaften sind im Sinne der §9 15 ££,
ARLG welterhin berechtigt, des dhertragene
Kanwhﬁw ur Erflllung eventualler raachitlicher
Varpflichtungen, dis noch Lm Zusammenheng mdi¢ dem
ibartragmnen Tellbetrielh gegentbar Slemung gel-
tend gamecht werden, beliebig zu nutzen.

7, Bowait ohne Zahlung an Dritte borechtigt, gewdhrt
Siameng der Infineon und ihran verbundenen Cesell-
sohatten im S8inne der §§ 15 £f AtG an zum Itich-
tug neben den gem#B Abs. 1 Uberiragenen Sohutz~
rognhtan, dmm'gamaﬁ Abe. 2 OUbsrtrapgenen Know-how
und dex gemkl Abke, 3 Ubsrtragonan Softwere bedl
Blemnens ﬁnﬁ thren verbvundenen Gesgellschaften im
Sinne dor §6 15 £f AKtG ebenfslls bestehenden und
®n &Lﬁhmnm‘Lixaﬂﬁimrtmn sehnutirachten, Know-how /
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und Hoftwere Ln Objekt- und in Quellcoda, die vom
thartenganan Tailbeatrieb vor dem Btichtag benutze
wurden, odar fur deren Banutzung vem dbexrtrageanan
Tailhgtrieh berelta erforderlicha MaBnahmen guow
. . traffen wurden, ein unwiderruflichaes, nicht ave-
' schifefiliches, zeitlich und Ortliich unbegreanites
Bonutrurigsrecht suf dem vom eingabrachtan Teilbe-
triekb pusgetbten T4tigkeitegaebiet,

R. pio in B 4 Abs. %, & und 7 gewhrten Rechte aind
koptenios. Die Einzelhaiton der Lizenzainrdvwong
wverden die Vaertrsgspartaien in aingm gesondert zu
vareinbsrenden Lizenzouwstaucohvertoay Tagoeln.

BB
Einbringung won Yerbindlichhaiten und Rigiken

Die Infineen Gbernimmt mit wirtecheftlicher Wirkung
zum Stichtesg alle in Jder Btichtagsbillenz susgewiess-

- nen Varbindlichkeitan und aille mit dem Tallbatrisb
verbundenan Risiken, ealbet wenn die Urswsche £z
diase Risiken vnr dam Stichtsg gasetzt wurde, Sie-
Mans tihartrégt zum Stichtag sdmtliche fUr den Tellbe-
Ctedel gabfl8etan und Le der Stichtagsbilanz auapawle-
ganen Réckutellungen auf die Infineon,

& 6
Vertrige, Sffoptiich-~rechtliche Exlavbndows

1. Siamens hringt mAmtliche, insbesondere die in
Anlage ¥ aufgefohrten, @usschlliellloeh des alinge
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petreffenden Mitarbeiter gebildoten Bleketellan—
gen in der Einbringungsbilanz ain Ausgleich duzeh
die Infinaon an Siemens gelelstet wird.,

PDle Vertragspartelen werden arforderlichenfalls
in angemessener Zeit nach dem stichtag erginzends
Vereinbarungen im Zusamuenhang mit dem Ubergeng
dar Arbeltsverhiltnisse treffen.

3. Sofern Siemens nech dem Stichtag fdr Ubergegange-
ne Arbeitsverhfltniszse Personalauvfwendungen ant-
atehen, wird Infineon 3icmeny diene Aufwoandungnn
gxatatten.

§ %
“leoipgeBieled stungen

giomans gewdhrilelastet,

1. daB die von Siemens in die Infineon eingebrachten
und in der Stichtagsbilanz aufgefihrten Gegenstéin-
de zum Etiahtag;rvuxnanden gind und - geschiftpib- /
liche Eigentumsvorbshalte sugsgenommen - Lm unbols-
steten Eigentum von Siemens stehen;

2. daf s#ntliche, dem eingebrachten Teilbetxieb
aungehlieBlich ruzuordnenden Veymdgensgegensténde
einschlieBlich der Verpflichtungen und Risiken
zum Stichtsg in der Stichtagsbilanz bertcksich-
it und nach den Grundsftzen ordnungsgemifer
Buchfihrung und Bilanzierung bewertet worden
gind., Ingbepocordiers, daB fir solehe Verbindlichkai-
ten, die das Persobal betreffen, und sowedt flr
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diase Keing geseteliche pElicht zum Auswain als
varbindlichkeit in dex Bilanz beataht, wie z.8.
Uriaul, Altortvarsergung, Hinterblichenanveryor-
gunyg und andere varpflichtungen oder Zusagen,
sowelt Alase vor dem Stichtag begrindet worden
gind, ausreichends RAfickatellungen gebildet worden
sind.

3. Samtliche Gewihrledgtungsanspyiche beziiglich dex
gemiB § 3 dieses Vertrages ginzubringenden Crund-
gteke gind abschlieBend in § 3 geregeltb.

4. Stmtliche Gewshrleiytungsanspriiche bezlglich dex
geméfl § 7 dicoop Vertrages einzubringenden Beteili-
gungen sind abschlieBend in § 7 geregelt.

5. AuBor den in diesem Vertrag auvsdridcklich Ubernom-
menen Gewdhrleistungen ist jegliche Gawdhrlal-
stung cder Baftung von Siemens for die gumis
diesem Vertrag eingebrachten Gegenstiande und
Rechta ausdricklick und einvernehnlich
ausgeschlossen, |

& 10
Freigtellungsanepriohe

Soweit ein Dritter gegen Siemens Anspriche galtend
macht, fir die nach den Regelungen dieses Vexrtiages
im Innhenverh#ltnies infineon verantwortlieh ist, wird
Infineon Siemens vollumfinglich von derartigen An-
sprichen freistellen.
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REEL: 024120 FRAME: 0028



03/19/2010 1850 FAX 703 TEOQ 7777 MORRIZON FOERSTER B 255/258

. 32 -

g 1Ix
fchiedegericht

Alla Straivigkeiten, die sich lm Zusamnenhang mit
dlesem Vertrag oder (ber seine Gilltigkeit grgeben,
warden nach der Schiedsgexlchtsordnung dexr Deoutnehen
rnstitution fir Schiedsgerichtsbarkelt e.¥.., Bonn,
unter Ausschluf des ordentiichen Rechtswages endgtl-
tig entschieden. Das Schiedsgericht kann auch Uber
dim Giltigkeit dieser Schiedsklausel bindend ent-
schelden.

s34tz des Sohisdsgerichts iet Minchen.

§ 12
Hosten, Stouwerm

Die mit diesem Vertrag verbundensn Kosten und
Stevern einschiieBlich anfallender Grunderwerbstauer
trigt Slemens.

& 13
Sonntigesn

1. Ssmtliche dieser Urkunde bejpeftgten Anlagen sind
formliche Bestandteile dieses Einbringungsvertis-
ges; mitauszufertigen sind jedoch mur die Anlagen

A B, €1 whC gfégfi‘;&gﬁﬁf
Y/ 4 |
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ginsichtiich dexr Anlagen A sowie D fortiauioend
pis einechlieflich ¢ haben die Betelligten @uf
dns Verlasen mit der Erkliirung voerziehtat, dad
ithnen der Ishalt dieser Anlagen gendt bekernt
jet. Sie wurdea den Betsiligten Tux nochmaligen
genntnisnahme vergelegt und von shnen oaf Jeder
oinzelnen Selite unterschrieben.

2. Anderungen oder Ergdnzungen dieses Vextrages ba-
dirfen der Schriftloxm.

3. Solliten einzelnes Destimmungen dimeas Vartoages
ganz oder teilweise unwirksam sein ofdar wexrden,
50 wird hierdurch der iibrige Inbalt des Vertrages
nient berthrt.

Pie Vertragepartner werden freundgochattlich susan—
menwirken, um eine Regelung zu finden, die im
wirtzchaftlichen Ergebnis den unwirksamen Bestie-
mungen méglichst weltgehend entspricht: entipre-
chendes gilt, £alls sich eine erginzungsbediriti-
ge Licke des Vertrages harausstelien zulltea,

4. Von dieser Urkunde erhalten jeder Vetragateil
gine Ausfertiguny uwnd draei beglaublgte Abzohrif-
ten, die Grundbuchimter Minchen und Regensburg e
oins Arzfertigung im Auzzug (Urkundeneingang,

§ 3, & 12, § 13 und SchiuBvermeri), die Grundex-
werheteuerstellen der Finanzimter Mihldors am Inn
und Regensturg je eine einfache Abachrift im
vorgenannten hussug, sowie dus Reglstergericht
Mtinchen und das Finanzamt Minchen iy Kérperschof-
ten je oine beglaubigte Abschrift.
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O BARRY E, BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0 MORRISON & FOERGTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (aingle use) und D3 (dual use) Schulzrechte

Autgetibri Schutzechte geltea als mit Widiung 2o 4. Apcll 1989 von SAG in IFX elngetracht

187701077 VERFAMBEN ZUM PASSIVIEREN VON HALBLEITEREL.EMENTEN  single use

197707141 KERM-MANTEL-GLASFASER MIT LAENGSSEITIGEM single use
KOPPELBEREICH

197801063 GEMAEUSE FUER HALBLEITERANORDNUNG single use

197801077 STROMZUFURMRUNG FUER SINF IDUKTIONSHEIZSPULLE singter use

197801123 VERBEAHEEN ZUM ABSCHEIDEN VON SILIGHIM (M single use

FEINKRISTALLINER FORM

197808154 THYRISTORTRIODE MIT INTEGRIERTEM HILFSTHYRIGTOH UND  single use
VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG

197808156 THYRISTOR single use

197301083 STROMZUFUENRUNG IN KOAXIALBAUWEIGE single use

197901088 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON single use
HALBLEITEAEIGENSCHAFTEN AUFWEISENDEM SHLICIHUIM

197901155 VORRICHTUNG ZUM TIEGELFAEIEN ZONENZIEHEN aingle use

197801177 HALBLEITERBAUELEMENT MIT MEHBREREN dual use

HALBLEITERAKORRPERN

197807018 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN  single use
ABSTANDS- ODER DICK ENMESSUNG MIT EMNER REGELUNG
PER RICHTUNG DES LIGHTSTHAHLBUENDELS

197907025 VERFAMREN ZUR HEASTELLUNG EINES GLAGFASER- singie use
LICHTWELLENLEITERS
197907036 BAUELEMENT MIT OPTISCHEN LICHTWELLENLEITERN single yse

197907515 VERFAHREN ZUR PHOTOTECHNISCHEN MERSTELLUNG VON dual use
RELIEFSTRUKTUREN

197907535 WAERMEBESTAENDIGE POSITIVRESISTS UND VERFAHHEN dual use
ZUR HERSTELLUNGWAERMEBESTAENDIGER
RELIEFETRUKTUREN

197907840 POLYIMID-POLYISOINDOLOGCHINAZQUIND IOQN- dual use
POLYOXAZINGION-und POLYCHINAZOLINDION-VORSTUFEN ,
DEREN MERSTELLUNG UND VERWENDUNG

197907541 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG duat use
HOCHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTHUKTUREN.DANACH
HERGESTELLTE RELIEFSTRUKTUREN UND DEREN

VERWENDUNG

197907544 POLYOQXAZOL-VORSTUFEN, DEREN MERSTELLUNG UND single use
VERWENDUNG

19749075645 VERFAHREMN ZUR HERSTELLUNG single use

HOCHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN,DANACH
HERGESTELLTE RELIEFSTRUKTUREN UND DEREN
VERWENDUNG

197O08096 THYMISTORTRIODE UND VERFAHMEN ZU (HAER MERSTELLUNG single use

Dlase Liste enthalt die im Nachtrag vom 4. Juni 1099 aufgefiibrten Schutzrechistamilien, CRG I
korrigiort um den Nachtreg vom 20. Dezembar 2007, Seaita 1 von 186
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D BARRY EF. BRETICHNEIRER  COMPANY :C/0 MORRIGON & FOERDGTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in FX
Artlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aufgetlibre Schutzrechte gelten alzg mit Widiing zom {. Aprll 1929 von SAG In lFX eingebracht.

Infinga

198001023 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINERGAAS- single use
HALBLEITERANORDMNUNG.

198007037 INTEGRIERTE MOS-HALBLETERSCHALTUNG single use

198001051 PLANARE MALEBLEMTERANORDNUNG MIT ERHOEHTER SINGHE uGe
DURCHBRUCHSSPAMNNUING

198001066 INTEGRIEATE SCHAL TUNGSANORDNUNG single use

198001070 VERFAMREN ZUR MERSTELLUNG MONOQLITHISCH single use

INTEGRIERTER MOS-UNDBIPOLAR-
HALEBLEITERANCORDNUNGEN FUER DEN VHF-UND UHF.-BEREICH

198001120 TRANSISTERAMNORDNUNG MIT HOHER KOLLEKTOH-EMITTER-  single use
DURCHBRUCHSPANNUNG
158001130 SCHAL TUNGSANORDNUNG FUER DIE PRUEFUNG VON single use

SPEICHERZELLENPROGRAMMIERBARER MOS-INTEGRIERTER
HALBLEITERSPEICHER

198001152 INTEGRIERBARE LEISTUNGSTRANSISTORANQRDNUNG, singio use
198001166 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINEN MONOLITHISCHEN singic use
INTEGRIERTENZWERTRANSISTOR-SPRICHERZELLE IN MOS-
TEGHMIK,
198001167  INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use

ELEKTRONISCHENSTARILISIERUNG DES BETRIEBSSTROMES
EINES MINDESTENSEINE GATEELEKTRODE AUFWEISENDEN
BETRIEBSFELDEFFEKTTRANSISTORS

198001184 TONGENERATOR dual use

158001187 FOTOTRANSISTOR single use
1930020659 DECODIEREINRICHTUNG single use
198002060 HALTESCHALTUNG ZUR DEFINIERTEN single use

FOTENTIALFESTLEGUNG VONDECODERGATTERALISGAENGEN
ZUR SPEICHERADRESSIERUNG

198006131 GEFHAEUSELOSES SCHALTUNGSMODULUND VERFAHREN ZUJ doal use
SEINER HERSTELLUNG

1980062580 ANORONUNG ZUM VERTEILEN VON INFORMATIONEN UND ZUM  single use
RASCHENUND GEZIELTEN AUFFINDEN VON CINEN
ADRESSEMTEH AUFWEISCMDEN NFQRMATIONGEINHEITEN

198006568 VERFAHREN ZUR VERRINGERUNG DER WARTEZEITEN dual use
BEHNFORMATIONSSYSTEMEN

198007179 VERFAHREN ZUM KORRIGIEREN EINES MESBIGNALS single use

198007197 DYNAMISCHE HALBLEITER-SPEICHERZELLE MIT single use
WAHMHLFREIEMZUGRIFF UND VERFARFREN ZU HRER
HERSTELLUNG.

198007537 VERFAMAREN ZUB HERSTELLUNG duat use

HMOOHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTURENUND
DEREN VERWENDUNG

Diese Liste anthilt die im Nachwrag vom 1. Juni 1999 aufgeflhnen Schutzrechtsfamilien,  CPCIC
korrighert en don Nachliag vom 20. Daramber 2001, Soita 2 von 186

PATENT
REEL: 024120 FRAME: 0032



03/19/2010 1657 FAX  TO03 TEO 7777 MORRIZON FOERSTER @ 015/258
USPTO 37172010 2:23:38 PM PAGE  15/235 Fax Server
JiBARRY I, BRETSCHNEIDER COMBPANY:C/0 MORRISON & FOERSTER LLP

Kurziassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechle

Aufgetittrte Sctutzpootde golten als oplt Widkung zom 1. April 1998 won SAG i 1EX eingatiracht,

ifineon

198007538 STRAHLUNGSREAKTIVE VORSTUFEN dual use
HOCHWAEARMEBESTAENDIGERM POLYMERERUND DEREN
VERWENDLING
198007408 UEBERTRAGERFHEIE GABELSCHALTUNG dual use
198008042 MONOLITHISCOH INTEGRIEATE SCHALTUNG ZU- UND/QDER zingle use
ABCCHALTBARENMSCHAL TUNGSTEILEN,
198008260 METHOD FOR MAKING DISPLAY REVICE singhe use
198101005 MONOLITHISCOH INTEGRIERTER HALBLEITERSFEICHER gingle use
198791007 MONOLITHISCH INTEGRIERTER MALBLEMTERSPEICHER single use
198101038 VERFAHREN ZUR WERSTELLUNG DUENNER dual use

POLYIMIDSCHIGHTEN
1G810T071  INTEGRIERTE NACHLAUF-SYNCHREONISATIONSSCHALTUNG single use
19871071082 VERFAMREN ZUR MERSTELLUNG VON SCHAOTTKY-DIQDEN single use

198101111 LEISTUNGS-MOS-FELDEFFEKTTRANSISTOR UND VERFARBEN  single use
ZUSEINER HERSTELLIUING

198101123 INTEGRIERBARE SIGNALVERARBEITENDE single use
HALBLEITERSCHALTUNG

165101127 ERFAHREN UND ANORDNUNG ZUE DIGITALEN REGELUNG DER single use
PHASE DESEYSTEMTAKTES EINES DIGITALEN
SIGNALVERARBEITUNGEEYSTEM

198101138 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINER VON chial use
SCHWANKUNGEN EINERVEREORGUNGEGLEICHEPANNUNG
UNABHMAENGIGEN AUSGANGEGLEICHSPANNUNG

198101157 SCHALTUNGSANORINUNG ZUR ERZEUVGUNG CINES VON single usge
SCHWANKUNGENEINER
VERSORGUNGEGLEICHSPANNUNGFREIEN
GLEICHSPANNUNGSPEGELS

198101166 FILOFTON-DEMODULATOR FUEA DEN STEREQ- gingie use
FERMNSGEHEMPEANG

198101169 INTEGRIERTE SCHALTUNG single use

198101170 PLANARES HALBLEITERBAUELEMENT singlo use

1927101180 VERFAHREN UND ANCORDNUNG ZUR UEBERWACHTEN durgl use

LEBERGABE VONSTEUERSIGNALEN AN SCHNITTETELLEN
DIGITALER SYSTEME.

1987101192 VERFAHREN LING ANOQRDNUNG ZUR A/D WANDLUNG single use

198101197 INTEGRIERBARE SCHALTUNG FUER DIGITAL/ANALOG- single use
WANDLER

198107172 VERFAMREN ZUM HERSTELLEN VON SCHICHTEN AUS single use

HOCHSCHMELZENDENMETALLEN BEI NIEDRIGEN
SUBSTHATTEMEPRATUREN.

198201167 SPANNUNGEFESTER MOS-TRANSISTOR FUER singla use
HOECHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN
Tiese Liste entbalt die im Machtrag vom 1. Juni 1999 aufgefunrten Schutzrechtstamiien, CPCIC
worregiort wrn dan Mochiirag vom 20. Degembeor 2001. Smita 3 von 166
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JiBARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY C/0 MORRIGSON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in iIFX
Anlage D2 (single use) und DI (dual use) Schutzraechte

Autgetiirte Schutzrechte gelien als mit Wikung zum 1. April 1989 wou SAG in 1FX eingebracht.

in

finean

198201174 VEBFAMREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHALTEN  single use
ELEKTRISCHERLASTEN

198201212 VERFAHREN ZUM VERHINDERN DER SILDUNG VON GRATEN single use
BEIDER UMHUELLUNG VO BAUELEMENTEN

198201248 VERFAHAEN ZUM HERSTELLEN VON INTEGRIERTEN MOS- single use
FELDEFFEKT TRANSISTORSCHALTUNGEN IN SILIZIUMGATE-
TECHNOLOGIE MIT SILIZID
BESCHICHTETENDIFFUSIONSGEBIETEN ALS NIEDEROHMIGE
LEITEREAHNEN

198201372 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON STRUKTUREN VOMNAUS singie use
METALLSILIZID UND POLYSILIZID
BEESTEHENDEMODORFELSCHICHTEN AUF INTEGHIERTE
HALBLEITER-SCHALTLINGEN ENTHALTENDEN SUBSTRATEN
DURCHREAKTIVES IONENAETZEN.

198201382 INTEGRIERTER IMPUSLFORMER. single use

198201406 MONOLITHISCH INTEGRIERTER SCHALTKEEIS single use

198201423 HALBLEITERBAUELEMENT MIT PLANARSTRUKTUR, single usae

19820172 MONOLITHISCH INTEGRIERTE DIGITALE single uae
HALBLEITERSCHALTUNG.

198201778 HALBLEITER-LASERDIODE. single uze

198201785 AUF HALBLEITEEMATERIAL FUER DIFFUSION gingle use
ZUVERWENDENDE FESTROERPERQUELLE,

198201993 VERFAHREN ZUM STEUERN EINES DATENTRANSFERS single use

ZWIEGHEN DINEMOATENGENDER UND EINEM
DATENEMPFAENGER LUEBER FINEN BUSMIT HILFE EINER AM
BUS ANGESCHLOSSENEN STEUERE INRICHTLING

198201996 VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG DES KANALSTARTS DEI single uze
EINERINTEGRIERTEN MIKROPROGRAMMIERTEN
VORRICHTUNGMIT MINDESTENS ZWE| UNABHAENGIGEN
KANAELEN ZUM HANDHABENVON INFORMATIONEN UND
VERFAHMEN ZL IHREM BETRIER.

1982014998 INTEGRIERTE MIKROPROGRAMMIERTE VORRICHTUNG ZUR single use
STREUERUNGVON INFORMATIONSVERARDREITUNGSABLAEUFEN
UMND VERFAHRENZLU HREM BETRIER.

198202002 VOBRICHTUNG ZUR MIKRQPEQGEAMM-STEUERUNG single e
EINESINFORMATIONSTHRANSFERS UND VERFAHREN ZU IHREM
BETRIER.

193202022 INTEGHIEHTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT single use
EINEMDYNAMISOHEN SCHREIB-LESE-SPREICHER,

198202033 INTEGRIERTE HALBSCHALTUNG MIT EINER AUSCINER single use

AL UL UM EGIERUNG BESTEHEMN-DEN
KONDAKTLEITERBAHNEBENE

198202058 HALBLEIMTERSAUELEMENT MIT KONTAKTLOCH, singhe use

Diese Liate onthift die im Nachtrag vor 1. Juni 1999 aufgetlhrten Schutzrechtstamition, CPGIC

karrigiart urn den Nachtrag vom 20. Dozember 2001, Seite 4 von 186
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S BARRY I BRETSCHNEIRDER FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (duai use) Schutzrechte
Augetiirte Schudzecits gelten als rdt Wideang zoum 1. Al 1989 von SAG In IFX eingehrache.

nfioson

188301049 VERFAHREN ZUM DINSTELLEN VON single use
AEFEREMNZSPANNUNGENAN ZINEM A/D-WANDLER

1983017193 OIGITALER PHASENDETERKTOR. asingle use

1898301216 INTEGRIERTER DYNAMISCHER SCHEEIB-LESESFEICHE, single use

1983012659 SPERAWANDLER-SCHALTNETZTEIL single use

188301287

VERFAHREN ZUR BESCHICHTUNG
SCHEIBENFOERMIGERHALBLEVTERSUBSTRATE MIT
PHOTOLACK.

single use

1983071290 VERFAHAEN ZUM HERSTELLEMN VON single uag
HOCHINTLGRIERTENKOMPLEMENTAEREN MO53-
FELDEFFEKTRANSISTOR-SCHALTUNGEN.

198301282 VERFAHREN ZUR DIGITALEN dual use
QUADRATURAMPLITUDENMODULATION

198401300 VERFAMREN ZUM BETREIBEN EINES ALS NICHTFLUECHTIGEN  single use

188301317

SCHREIB-LESE-SPEICHERS AUSGEBILDETEN
ANWENDUNGESFPEIGHERS UMD ANCORDMNUNG
ZURDURCHFUEMRUNG DES VERFAMRENS.

VERFAHHOMN ZUM HERSTELLEN VON SREICHERZELLCN MIT

EINEM EINSCHWEBENDES GATE AUFWEISENDEN MOS.
FELDEFFEKTTRANSIZTOR

single use

198301351 INTEGRIERTE HGITALE MOS-HALGLEITERSCHALTUNG. single use

198301384  INTEGRIERBARES BUSORIENTIERTES singlo use
UEBERTHRAGUNGESYSTEM

198301394 VERFAMAEN ZUM KUNSTSTOFFUMHUELLEN VON single use
ELEKTRISCGHENBAUELEMENTEN

188301454 QIGITALES RECHENWERK single use

198301499 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINER single use
AUSALUMINIUNM ODER AUS CINER
ALLUMINILIMUEGIERUNGBESTEHENDEN ABUSTSEREN
KONTAKTLEMTERGARNERENE

198301525 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG LUR dual use

HOMPENSATIONVON ECHOSIGNALEN

198301587 LEISTUNGETRANSISTOR single use
198301590 DATENUEBERTRAGUNGESVERFAHREN IN EINEM dual uge
DIGITALENUEBERTRAGUNGSMETZWERK UND VORIRICHTUNG
ZUR DURCHFUEHRUNGDES VERFAHRENS
198301604 SPERRAWANDLER-SCHALTNETZTEIL single use
19801681 INTEGRIERBARE OSZH L ATORSCHALTUNG single use
1898301700 HALBLEITERDIQDE sirgio use
198301834 SPERRWANDLER-SCHALTNEZTEIL single use
Diese Liste anthdlt die im Nachtrag vem 1. Juni 1999 autgefiinrten Schutzrechtstamiiien, CPC IC

worrigiert urn dan Nachtrag vom 20, Dezember 2001,
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J:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0 MORRIGON & FOQERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3I (dua!l use) Schutzrechte

Autgetidhre Schutzrochte goelten ads ondt Wik sovn 1, Apll 1998 von SAG In lEX eingebracht.

Infineon

198301878 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
FESTSTELLUNGDES VORHANDENSEINS ODER
MICHTVORHANDENSEINSMINDESTENS EINER FREQUENZ
BEKANNTEN WERTES IN EINEMAUS MEHREREN FREQUENZEN
ZUSAMMENGESETZTENEINGANGSIGNAL

194830719713 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANOMRDNUNG ZUR dual use
KOMPENSATIONVON UEBERSPRECH! UND/ODER
ECHOSIGNALEN.

188301948 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUHR dual use
DIGITALSIGNALVERARBEITUNGNAGH ART EINES
VORZUGSWEISE ADAPTIVEN TRANSVERSALFILTERS

198401028 VEHFAMREN ZUM HERSTELLEN VOMN BOR-DOTIERTEN singlo use
POLY=KRISTALLINEN SILIZIUMESCHICHTEN UND VERWENDUNG

1384011045 HALBLEITERBAUELEMENT MIT RONTAKTLOCH single use

198401230 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER single use

HOCHINTEGRICRTENMOS-
FELDEFFEKTTRANSISTORSCHALTUNG

198401264 QURCH FELDEFFERT STEUERBARES HALBLE(TERBAUELEMENT single use
1983401291 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON METALLSILIO-SCHIGHTEN  single use

DURCH ABSCHEIDUNG AUS DER GASBPHASERE]
VERMINDERTEM DRUCK UND DEREN VERWENDUNG

18984013259 EIN-TRANSISTOR-SPEICHERZELLE FUER single use
HOCHINTEGRIERTEDYNAMISCHE HALBLEITERSPEICHER UND
VERFAHREN ZU HRER HERSTELLUNG

198401387 VERFAMREN ZUM MERSTELLEN VON AUS single use
DOPPELSCHICHTENAUS HOCHSCHMELZENDEN
METALLSILIZIDEN UND DOTIER=TEM POLYKRISTALLINEM
SILIZIUM BESTEHENDEN GATE-ELEKTRODEN,

188401432 DIFFERENZVERSTAERKERSCHALTUNG single use
198401434 COSZILLATOHR-MISCHERSCHALTUNG singie use

188401509 OSZILLATORA/MEMODULATOR-SCHALTUNGESANCORDONUNGFUER  single use
EiNEN INDURKTIVEN ANNAEHERUNGSSCHALTER

198401538 INTEGRIERTE SCHALTUNG FUER EINEN IN singie use
KOMPLEMENTAERCRSCHAL TUNGSTECHNIK AUFGEBAUTEN
DYNAMISCHEN HAL BLEITER=SPEICHERS.

198401648 MONOLITHIGCOH INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG single use
188401565 INVEGHIEHTEN SCHHEIB-LESESPEIGHER singie use
198401574 ANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINES MEHAREFREQUENZSIGNALS dual use

198401694 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TEMPERATURSICHERUNG MIT single use
HYSTERESE

198401627 DATENUEBERTRAGUNGSVEHFAHREN UEBER dual use
EINENMULTIPROZESSORBUS.

Diese Liste anthil die im Nachtrag vom 1, Juni 1999 aufgetGhren Schutrrechtafamilien,  CPCIC
kprrigiert wmn dan Nachtrag vom 20, Dezembar 2001, Saita 6 von 186
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DBARRY I BRETSCHNEIDER  COMPANY  C/0 MOBRRISON & FOERSTER LLP

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Infinean
O T i

T

Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte
Autgetibhne Schutzrechte gelten alz mit Widiuoeg Lot 1, Apeil 1924 von SAG in IFX alngobracht.

198401704 FELLENSTRUKTURIERTER DIGITALER MULTIPLIZIERERMIT single use
SEMISYSTOLISCHEM AUFBALL

198401764 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER LASERDIQDE MIT gingle use
VERGRABENERAKTIVER SCHICHT UND MIT SEITLICHER
STROMEBEGRENZUNG DURCHSELBETJUSTIERTEN PN-
UEBERGANG.

198401803 MOS-SCHALTUNG MIT EINEM E2PROM single use

19840812 INTEGRIERTE MALBLEITERSCHALTUNG IN KOMPLEMEN- single use
TAEREH SCHALTUNGSTECHNIK MIT LUEBERSPANNUNGS-
SCHUTZ-STRUKTUR

198401817 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES PN-UEBERGANGEMIT single use
HOHER DURCHBRUCHSSPANNUNG,

198401823 /A-WANDLES single use

198401828 SCHALTUNG ZUR LOGIKGENERIERUNG MIT MULTIPLEXERN single use

198307837 VEBFAHREN ZUR INTEGRIERTEN HERSTELLUNG &ZINESOFE. single use
LASERS MIT ANGERKQPPELTEM STREIFENWELLEN=LEITER AUF
EINEM SUBSTHAT

198401882 SCHOTTKY-RONTAKT AUF LINER single use
HALBLEITERQBRERFLAECHELUND VERFAHREN ZU} DESSEN
HERSTELLUNG

188401905 WELLENWIDERSTANDSGETREUER CHIFTRAEGER single use
FUERMIKROWELLENHALBEEITER

198402028 MHALBLEITER-LESTUNGSECHALTER. single use

198403116 VERFAHREN ZUR HERSTELLLUNG VON POLYINHI)- dual use
UNdPOLYISOINDOLOCHINAZOLNDION-VORSTUFEN

198403117 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG VON POLYIMID- duat use
UndPOLY ISOINDOLCCHINAZOLINDION-RELIEFSTRUKTUREN

198404080 HKONFEREMZSCHALTUNG FUER DIGITALE dual uge
KOMMUNIKATIONGSYSTEME

198405307 INTEGRIERBARER ANALOG/DIGITALWANDLER. single use

198407440 HIGHLY ALIGNED OPTICAL DEVICE single use

193408064 INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER. singlo use

198507171 VERFAHHEN ZUM BETREIBEN EINES single use
HALBLEITERSFEICHERSMIT INTEGRIERTER
PARALLELYESTMOEGLICHKEIT UNDAUSWERTSOHALTUNG
ZUR DURCHFUEHBUNG DES VERFAHRENS

198501227 LICHTZUENOBARER THYRISTOR MIT VERLUSTARMER dual use
2ZUFUEHRUNG DER ANSTEUERLEISTUNG.

198501302 ANORDNUNG ZUM DOTIEBEN VON HMALBLEITERSTAEBEN MIT  dual use
FESTEN DOTIERSTOFFEN

188501356 ELEKTRONIGGHER SCHALTEA. duai use

Dicue Liste enthlt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeflinnen Schutzrechisfarmifien, CPGIC

korrigiart um den Nachirag vom 20, Dazember 2001,
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2:BARRY E. DBRETLOCHNEIDER  COMPANY : C/0 MORRISON & FOERLTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Auttpe e Schutrrechte galten glg oplt Widaing zom 1, April 19689 von SAG inIFX aingahracht.

198501409 INTEGRIERTE SCHALTUNG UND VERFAHBEN ZUM SICHERN  dual use
VON GEHEIMENCODEDATEN,

198601417 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON single use
KREUZKOPPLUNGENZWISCHEN N-LIND-P-KANAL-CMOS-
FELDEFFEKT-TRANSIS=TOREN VON STATISCHEN SCHREIB-
LESE-SPEICHERMINSBESONDERE BE! 8- TRANSISTOR-
SPEICHERZELLEN-ANORDNUNGEN.

188501428 MOSFET MIT TEMPERATURSCHUTE dual use

198501472 LEISTUNGS-MOSFET UND HERSTELLVERFAHREN single use
198501517 LEISTUNGSTRANSISTORANCRDONUNG single use
198501570 INTEGRIERTE SCHALTUNG IN KOMPLEMENTAERER singie uxe

SCHALTUNGS=TECHN} MIT LINEM
SUBSTRATVORSPANNUNGS-GENERATOR UNDEINER
SCHATTKY-DIODE,

198501571 INTEGRIERTE SCHALTUNG IN KOMPLEMENTAERER single uge
SCHAL T=UNGSTECHNIK MIT EINEM
SUBSTRATVORSPANNUNGS-GENERATOR,

198501594 CGESTEUERTE STROMQUELLENANORDNUNG, single use

198501606 OPTISCHE ANORDNUNG. single use

198501611 INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHEHA, single use

198501662 INTEGRIERBARE DEKODIERSCHALTUNG, single use

1985017371 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON STAUKTURLN N single use
DERMIKROMECHANIK

198501743 ADDIERERZELLE FUER CARRY-RIPPLE-ARIERER INCMOS- single use
TECGHNIK.

198501744 MEHRSTELLIGER CARRY-RIPFPLE-ADDIERER IN CMOS- single use
TECSHNIKMIT ZWE! TYPEN VON ADDIERERZELLEN

198501796 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM single use
ELEKTRISCHLEITENDEN FLAECHENELEMENT.

198501857 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON E-UND NuKANAL MO G- single use

TRANSISTOREN ENTHALTENDEN HOCHINTEGRIERTEN
SCHALT=UNGEN MIT AUS EINER DOTIERTEN DOPPELSCHICHT
AUSPOLYSILIZIUM UNG METALLSILIZID BESTEHENDEN
GATE«ELEKTRODEN.

198501902 VERFAHREN ZUM GLEICHZEMIGEN HERSTELLEN VOMN aingle e
SELBST=JUSTIERTEN BIPOLAREN TRANSISTOREN UND
KOMPLEMENTAE=REN MOS-TRANSISTOREN ALIF EINEM
GEMEINSAMEN SILIZIUMSUBETRAT

188501903 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON single use
SELBSTIUSTIERTENBIFOLAR-TRANSISTORSTRUKTUREN MIT
REDUZIERTEMBASISBAHNWIDERSTAND,

138505302 DYNAMISCHES REGELUNGSSYSTEM. single use

Diege Liste snthilt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefinrten Schutzrechtsfamilien. U epel

korrigior wm den Nachtrag vom 20, Dezember 2001, Soite B von 186
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SrBalRRyY . BRETSHOCHNEIDER  COMPANY :C/0 MORRISON 2 FOERSBTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aulgetlhne Schutzrechte gelten &ls mit Widing zom (. Apcll 1999 vor 540 i 1P X sloeggetuachit,

198505304 SCOHALTBARE BIPOLARE STROMQUELLE. single use’
1985053058 TRIMMBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG single use
EINERTEMPERATURUNABHAENGIGEN REFERENZSPANNUNG,

199505307 DIGITAL-ANALOG-UMSETZER MIT single use

TEMPERATURKOMPENSATION
198508131 TEST INTERFACE FOR AN MOS TECHNOLOGY INTEGRATED single use

CIRCUIT.

198601040 GESCHALTETE STROMQULLE single use

1986011056 THYRISTOR MIT EINSTELLBAREM BASIS-EMITTER- dual use
WIDERSTAND.

198601120 SCHALTUNGEANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES single use
MITSOURCESEITIGER LAST VERBUNDENEMN MOSFET,

198601144 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ANSTEUERUNG EINES IC- single use
BAUSTEINSMIT DIGITALSIGNALEN.

188601156 MOSFET-SOHALTES MIT INDUKTIVER LAST. dual use

198601157 ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEMN LEISTUNGS-MOSFETMIT  dual use
SOURCESEITIGER LAST.

198607179 VERFAMREN ZUR HERSTELLLUNG EINER single use
BIFOLARTRANSISTORSTRUKTUR
FUERHOECHETGESCHWINDIGKEITSECHAL TUNG.

1986011981 SENDE-UND EMPFANGSMODUL FUER EIN single use
BIDIEREKTIONALESKOMMUNIKATIONSNETZ INSBESONDERE EIN
BREITBAND-I1SON.

198601202 ARRAY MIT VERKOPPELTEN OPTISCHEN WELLENLEMTERM single use

1968601203 VERFAMREN ZUR DATENRECOUKTION DIGITALER dual use
BILDSIGNALEDURCH VEKTORQUANTISIERLING VON DURCH
DRTHOMNORMALETRANSFORMATION MITTELS EINER
SYMETRISCHEN FASTaZYKLISCHEN HARDAMARD-MATRIX
GEWONMNENEN KODEFFI=ZIENTEN-

198601212 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON OPTIMICRTEN single use
KOMPLE-MENTAEREN MOS-FELDEFFEKTTRANSISTOREN IN
VLSLTECHNIK,

198601242 VERFAMREN ZUR BEFESTIGUNG VON ELEKTRONISCHEM single uso
BAUELEMENTEN AUF DIENEM SUBSTRAT,

198601285 SCHALTUNGSANORDNUNG FUCH DAS TIEGELFREIE aingle use
ZONENZIEHEN VON HALBLEITERSTAEBEN

198601286 SOMALTUNGSANQRONUNG ZUM ERMITTELN DES cluat use

SYNCHRONZUSTANDESTINER
DATENUEBERTRAGUNGSANLAGE

198601293 EMPFAENGER FUER OFTISCHE DHGITALSIGNALE single use
MITUNTERSCHIEDLICHER AMPLITUDE.
198601303 TAKTREGEMNERIERSCHALTUNG. single use
Diese Lisw enth 1. Juni 1999 autgetiinrten Schutzrechtstamiien, éec it
korrigiert um dean Nachitegg vom 20, RDezember 2007, Hoie o van 186
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SOBARRY E. BRETSBCHNEIDER  COMPANY :C/0 MORRIGON & FOERLTER LILEP

Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Asghpetitete Sobwiteeectite gelno als mit Widing zom 1, April 1988 von SAG in IEX eingetracht.

inflngon

198601397 INTEGRIERTE BIPOLAR-UND KOMPLEMENTAERE MOS- single use
TRANSISTOREN AUFEINEM GEMEINSAMEN SUBSTRAT
ENTHALTENE SCHALTUNG UND VERFAHRENZL IHRER
HERSTELLUMNG.
198601425 INTEGRIEHBARE SCHALTUNG ZUR PEGELUMSETZUNG single use
198601456 INDUKTIONSHEIZER ZUM TIEGELFREIEN ZONENSCHMELZEN  singie use
198601477 SPANNUNGSZUFUEHRUNGSANORDNUNG FUER EINE single use
INTEGRIERTE HALBLEITER-SCHALTUNG
198601495 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DRUCKSENSORS single use
198601497 VERFAMREN ZUR STABILISIERUNG VON PN-UEBERGAENGEN.  single use
198601507 INTEGRIERTE BIFOLAR-UND KOMPLEMENTAERE MOS- single use
TRANSISTORENAUF EINEM GEMEINSAMEN SUBSTRAT
ENTHALTENDE SCHALTUNG UNDVERFAHREN ZU IHRER
HERSTELLUNG.
198601524 THRANSISTORVABAKTORANORDNUNG FUER DYNAMISCHE single use
HALBLEITERSPEICHER
198601610 DIODE MIT WEICHEM ABRISSVERHALTEN dual use
198601636 HALBLEITERBAUELEMENTE MIT LEISTUNGS-MOSFET UND single use
STEUERSCHALTUNG.
198601667 IMPULSFORMER. single use
198601705 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PN-UEBERGANGS single use
HOMER SPANNUNGS= FESTIGKEIT.
188601706 VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINES P-O0TIERTEN single use
MALBLEITERGEBIETS INEINEM N-LEITENDEN
HALBLEITERKOERPER,
198601720 SILIZIUM-TEMPERATURSENSOR. single uge
198601733 ELEKTAONISCHE SPRECHSCHALTUNGSANORDNUNG- dual use
198601756 VERFAHREN UND ANCRDNUNG ZUM TESTEN VON MEGA-BIT-  single use
SPEICHER-BAUSTEINEN MIT BELIEBIGEN TESTMUSTERN IM
MULTI-BIT-TESTMODUS.
198601766 SPEICHERZELLENANORDNUNG FUER DYNAMISCHE single use
HALBLEITERSPEICHER.
198601814  INTEGRIERTE HALBLEITERSGHALTUNG MIT ALS single use
DUENNSCHICHTSTEGEALIF DEN DIE AKTIVEN
TRANSISTORBEREICHE TRENNENDEN FELD-OXIDBEREIGHEN
ANGEORDNETEN LASTWIDERSTAENDE UND VERFAMRENZU
IHRER HERSTELLUNG.
198601815 MOS-FELDAFFEKT-TRANSISTORSTRUKTUR MIT EXTREM single use
FLACHEN SQURCE/MRAINZONEN UND SILIZID-
ANSCHLUSSBEREICHEN, SOWIE VERFAHRENZU IMRER
HERSTELLUNG IN EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG
Disse Liste enthilt die im Nachirag vorn 1. Juni 1899 aufgefihnten Schutrrechtsfamiien,  CPCIC

karrigiort uen dan Nachirag vorm 20, Dezernber 2001,
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JrBARRY E. BRETSCHRNEIDRER  COMPANY : C/0 MORRISBON & FOEHSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 {(dua! use) Schutzrechte

Autgetihrie Schutrrechte gelten alz mit Wirkung zum 1, April 1998 von SAG In IFX eingabracht,

198601823 FERNBEDIENUNG FUER EIN EMPFANGSGERALCT DER single use
UNTERHALTUNGS-ELEKTRONIK
198601824 PROGRAMMIEREARES GERAET ZUM EINSTELLEN EINES single use

EMPFANGS-GERAETES DER UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

19860HE840 INTEGRIERTE HALELEITERSCHALTUNG MIT MINDESTENS ZWE! single uze
AUSALUMINIUM ODER EMER ALUMNIUM-VERBINDUNG
BESTEMENDENMETALLISIERUNGSEBENEN SOWIE VERFAMREN
ZU IHRER MERSTELLUNG.

198601866 VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINER DEFINIERTEN sirgfe use
ARSENDOTIERUMG INSILIZIUMHALBLEITERSUBSTRATEN.

198601867 VERFAHREN ZUR STEUEBUNG UND KONTROLLE VON DURCH  single use
IM PLASMAAKTIVIERTE IONEN,RADIKALE UND/CDER
NEUTRALE TEILCHEN
BEWIRKTENAETZPROZESSEN,INSBESONDERE FUER
HOECHSTINTEGRIEBTE HALBLEITER=SCHALTUNGEN.

198601892 VERFAHREN ZUR BEFESTIGLING VON ELEKTRONIGCHEN dual uge
BAUELEMENTEN ALF EINEM SUBSTRAT,FOLIE ZUR
DURGCHFUEHRUNG DES VERFAMRENS UND VERFAHREMN ZUR
HMERSTELLUNG DER FOLIE,

198605302 ANALOG-DIGITAL-UMSETZER MIT KAPAZITAETSNETZWERK, single uge

198605308 ANALOG-DIGITAL-UMSETZER NAGH DEM WAEGEVERFAHREN,  single use

188605304 SUKZESSIVES APPROXIMATIONS-HEGISTER. single use
188605305 STROMSPIEGEL-SCHALTUNGEANORDNUNG single use
198608008 OIQITALE SCHALTUNGEANCRONUNG ZUR singic use

ABTASTRATEMAENDERUNGUND SIGNALFILTERUNG UND
VERFAMAREN ZU IHREM ENTWURF,

198608013 VERFAHREN ZUM POSITIONSGERECHTEN FUEGEN VON LICHT- single use
WELLENLEITERN IN KOPPELSTELLEN UND
KOPPELELEMENTENFUER LICGHTWELLENLEITER-SCHALTER.

198608049 INTEGRIERBARE BEWELRTERSCHALTUNG. single use

198608067 "INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH-UP single use
SCHUTZSCHALTUNG INKOMPLEMENTAERER MOS
SCHALTUNGSTECGHNIK"

198608068 "INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH- single use
UP"SCHUTZSCHALTUNG IN KOMPLEMEN-TAERER MOS
SCHALTUNGSTECHMIK?

188608075 HALBLEITERBAUELEMENT MIT MINDESTENS ZINEM dual use
LEISTUNGS-MOEFET,

198704012 HALBLEITERANCRDMNUNG MIT MINDESTENS EINEM dual use
MALBLEITERKOERFER,

198701032 HALBLEITERSPEICHER MIT WAMLFREIEM ZUGRIFF UEBER single use
ZWE GETRENNTEEIN/AUSGAENGE

192201059 BRUEBCKENIWEIG MIT FREILAUFDIODEN, zingle use

Diese Liste entbilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 autgetithrten Schutzrechnstamilien, CPCIC

kerrigiort um dan Nachtrag vom 20, Dezernber 2001, Soite 11 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use)} Schutzrechte
Ardoe bty Schutrrecite galten als it Widiang zum 1. Aprl 1999 von SAG In IFX singabracht,

1987010668 VERFAHHEN ZUM MERSTELLEN EINER ALS KONTAKT-UND single use
BARRIERESCHICHTWISKENDEN TITANTITANNITRID-
DOPPELSCHICHT IN HOECHSTINTEGRIERTENSCHALTUNGEN.

198701082 SCHALTUNGSANORBONUNG ZUM UNTERDRUECKEN VON single use
ECHOSIGNALEM

188701099 OQUTOCLKTHONISCHES KOPPELELEMENT UND VERFAMREN ZU  aingle use

198701138

198707159

DESSENHERSTELLUNG,

PREIIMENGIONALE 1-TRANSISTORZELLENANCRDNUNG FUER

DYNAMISCHEHALBLEITERSPEICHER MIT

GRABENKONDENSATOR UND VERFAHREN ZURHERSTELLONG

DES BITLETUNGSKONTAKTES.

ASERANORDNUNG MIT GETRENNT ANSTEUEREAREN
GEXOFPPELTEN HALB-LEITERLASERN

single uge

single use

198701182 INTEGEIERT-OPTISCHE ANORDONUNG FUER DIE single use
BIDIREKTIONALE OPTISCHENACHRICHTEN-ODRER
SIGNALUVEBERTRAGUNG

198701225 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORONUNG ZUR single use
UEBERWACHUNG EINES MIT-INTEGRIERTEN OSZILLATORS.

198701259 SUHALTUNGSANORDNUNG ZUR BESCHLEUNIGTEN single use

UMLADUNG DES SPANNUNGS-PEGELS EINER BUS-LEITUNG
EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG.

1987013418 LASERDIODENARRAY MIT LATERALER VERKOPPELUNG. single use

1987071358 GENERATORBCHALTUNG. single use

1987071346 SCOHALTUNGEANORDNUNG IN EINER INTEGRIERTEN SINGIe use
HALBLEITERSCHALTUNG,

188701476 HOCHINTEGRICREBARE SPEICHERZELLE singla uze

1987017481 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON DURCH single usa
ISCOLATIONSGRAEBEN GETRENNTENWANNEN FUER CMOS-
TRANSISTOR-SCHALTUNGEN

188701526 STATISCHER HALBLEITERSPEICHER MIT EfNER single use
SIGNALWECHSEL-ERKENNUNGSSCHALTUNG

198701527 LESEVERSTAERKER FUER STATISCHE SPEICHER IN CMOS- single use

198701559

TECHNQLAQGIE
ANORONUNG UND VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG UND

LOKALISIERUNG VONFEHLERHAFTEN SCHALTKREIGEN EINES

SPEICHERBAUSTEING.

single use

198701569 OQLTOKOFPLER, single use

198701658 ABSAUGELEKTRODE ZUR VERKUERZUNG DER single use
AUSSCHALTZEIT BE( EINEM HALB-LEITERBAUELEMENT

198701660 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINES MESFET MIT single use
SELBSTJUSTIERTEM GATE.

198701761 VERFAHREN ZUM AETZEN VON (100)-SILIZIUM, single use

Hiess Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 autgetihnen Schutzrechtstamiien CCRCIG

karrigiert um den Nachtag vom 20, Dazember 2001, Seite 12 van 186
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D BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0 MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungswvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und DI (dual uge) Schutzrechta

Auitope Dtete Schutzrechte gelten alz mit Wirkung zum 1. Apeil 1989 won SAG in IFX eingabracht.

e

198701785 VERFAMREN ZUR CRAZEUGUNG EINES VERSENKTEN OXIDS single use

198701756 KOFPPELANORDNUNG ZUM EINKOPPELN VON LICHT EINER single use
HALBLEITERLASER-DIODE IN EINE MULTIMODE-GLASFASER

198701757 QOPTORKOPELER single use

198701761 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR dual use
ERZEUGUNG VONFILTERSIGNALEN,

198TOVTTO VERFAHREN ZUM QUERSTIROMFREIEN BETHEIBEMN EINEH dusl use

GEGENTAKTESCHALTUNGUND ANORDNUNG ZUR
DURCHFUCHRUNG DES VERPAHRENS,
198701780 OATENUERBERTHAGUNGSVERFAHREN FUER EIN DIGITALES single use
VERMITTLUNGSSYS TEMUND ANCORONUNG ZUR
DURCHFUEHRLUING DES VERFAHREMNS,

198701781 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES BIPQLARTRANSISTORS  single use
MIT ISOLIERTERGATEELEKTRODE

193701785 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PLANAREN singia yae
SELBSTIUSTIERTENHETEROBIFOLARTRANSISTORE.
198701788 VERFAHREN ZUR BASISSTROMREGELUNG EINES aingle use

SCHALTTRANSISTORS UNDSCHALTUNGEANORDNUNG ZUHR
DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS

198701819 SPMAFRISCHE £{LANKONVEXLIMNSE ZUR ORPTISCHEN single use
KOPPLUNG BEiNES HALBLELTERLASERS AN EINEN OPTISCHEN
WELLENLEITER

1RRTOTEP23 VERFAMBEN ZUR TEMPESATURREGELUNG VON dual use
GLUEHKERZEN BEl DIESELMUOTORENUND
SCGHAL TUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES

VERFAHRENS.
198701844 MONOLITHISCH INTEGRIERBARER PHASENSCHIEBER-VCO. single use
198701847 MYRISTOR MIT EINSTELLBARER KIFFSPFANNUNG, dual use

188701860 DREIDIMENSIONALE 1T-TRANSISTORZELLENANCRONUNG FUER single use
DYNAMISCHE HALB-LEITERSFPEICHER MIT
GRABENKONDENSATOR UND VERFAHREN ZU IHRER HER-
STELLUNG.

198701886 SCHALTUNGSANCORDNUNG ZUM SCHUTZ VOR dual use
VEREPOLUNGSSCHAEDEN FUER LAST-KREISE MIT EINEM MOS-
FET ALS SCHALTTRANSISTOR

196701989 CPTISCHER SCHALTER, single use

198701895 INTEGHIERDARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
ABTREMNMUNG VON FARREU.O-AUSTASTEYNMOHRON-
BIGNALANTEILEN.

198701914 VERFAMREN UND DATENTRAEGERANQRDONUNG ZUR duat use
ECHTHEITSERKENNUNG VONSPEICHERCHIFS,

Diese Liste entha Nachirag v n 1999 autgefihren Schutzrechtatarniiion, - oPCic
worrigicr urn don Nachireg vom 20, Dazermmber 2001, Seite 13 von 166
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S BARRY B, BRETSCHNEIDER  COMPANY:C/0 MORRISON % FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aufgetibris Schutrmechis golien als rit Widing zum 1. Aprl 1999 von SAG It 1EX wingobrache,

Infinaar

198701916 VERFAHRAEN UNDO SCHALTUNG ZUM dual use
MANIFULIEAGESCHUETZTEN ENTWERTEN VONEE-FROM-
SPEWCHERN.

188701933 VERFAMREN ZUM GURTEN VON ABSTIMMDIQDEN MIT single use

FLIESSENDEM UEBERGANGDER
KAPAZITAETSGLEICHLAUFGRUPPEN,

198703170 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG dual use
HOCHWAERMEBESTAENDIGER DIELEKTRIKA.
198703171 WAERMEBESTAENDIGE FOSITIV ARBEITENDE dual yse

STRAMLUNGSEMPFINDLICHEGEMISCHE UND VERFAMREN ZUR
HERSTELLUN WAERMEBESTAENDIGERRBEL IEFSTRUKTUREN

198703172 WAERMEBESTAENDIGE POSITIVRESISTS UND VERFAMREN dual use
ZUR HERSTELLUNGWAERMEBESTAENDIGER
RELIEFSTRUKTUREN,

1898705303 VERFARHREN ZUR ANLAUFSTROMBEGRENZUNG EINES dual use
GLEICHSPANNUNGSWANDLERS.

198705304 KALIBRIERUNGEVERFAMREN FUER REDUNDANTE A/D- UND single uze
/A-UMBETZER MITGEWICHTETEM NETZWERK.

188707410 SEMICONDUCTOR WAFER DICING TECHNIQUES single use
198707446 LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR DEVICE. single use
198708007 "INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH- single use

UPBCHUTZSCHALTUNG INKOMPLEMENTAERER MOS
SCHALTUNGSTECHNIK"

198708013 VERFAMAEN UND SCHALTUNGSANDRONUNG ZUM single use
PARALLELEN EINSCHREIBENVON DATEN IN EINEN
HALBLEITERSPEICHER,

198708014 SCHALTUNGSANGOQRDNUNG UND VERFAMREN ZUM TESTEN single use

VON SPEICHERZELLEN.
198708018 MEHRSTUFIGE INTEGRIERTE DEKODEREINRICHTUNG. singie use
198708020 MEHHESTUFIGE INTEGRIERTE DEKQOEREINRICH TUNG. Eingie use
198708039 STECKER FUER LICHTWELLENLEIMTER MIT single use

ENTRIEGELUNGSHEREL

198708046 VERFAHREN UND MESSVORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER  single use
DIFFUSIONSLAENGEVON MINORITAETSLADUNGETRAEGERN
ZUR ZERSTOERUNGSEREIEN DETEKTIONVON DEFEKTEN LUND
VERUNSEZINIGUNGEN IN HALBLEITERKRISTALLKOERPERMN,

198708047 VERFAHREN ZUHE KENNIEICHNUNG VON single use
HALBLEITERQOBLERFLAECHEN
198708123 "INTEGRIERTE SCHALTLING MIT "LATCH-UFP"- single use

BOHUTZECHALTUNG IN KOMPLE-MENTAERER MOS-
SCHAL TUNGSTREGHNIK"

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1898 adfgefiihten Sehutzrechistamilien, CRC IC
karrigrert um dan Nadshtrag vom 20, Dezomber 2001, Seile 14 von 186
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JiBARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0 MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 {(dual use) Schulzrechte

Autnetihete Schutzrechte gelen akz mit Widiing zum 1. April 1999 vwon SAG It IFX elngebracht,

infingon

198708124 "INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATOH-UP"- single use
SCHUTZSCHALTUNG IN KOMPLE-MENTAERER MOS-
SCHALTUNGSTECHMIK"

198708226 XXX single yse

198801034 VERFAHREN ZUR TEMPERATURKONTHROLLE VON aingle use
TEMPERPAOZESSEN IN DER MALB-LEITERTECGHNIK,

198801056 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZE EINER single uge

INTEGRIERTEN SCHALTUNG,

198801075 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DURGCH FELDEFFEKT  single use
STEUERBARENBIFOLARTRANSISTORS,

193801083 VERFAHREN ZUM SICHERN VOM IN EINEM DATENSPCICHEH dual use
ABGELEGTEN GEHEMEN CODEDATEN UND
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUIR DURCHFUEHRUNG DES VER-
FAMRENS.

198801103 VERFAMBEN ZUM BEFESTIGEN VON ELEKTHONISCHEN dual uge
BAUELEMENTEN AUF SUBSTRATEN UND ANORDMNUNG ZUR
DURCHFUEHRUNG DESSELBEN.

198801112 VERFAHREN ZUR BEDARFSWEISEN BENUTZUNG DES dual yse
DATENSPEICHERS EINESMIKROCOMPUTERS ALS
PROGRAMMSPEICHER,

198807172 VERFAMREN ZUR BEGRENZUNG DES AUSGANGESTHROMES single use
EINER STROMVERSOQRGLING

198801183 HALTERUNG CINCR KUGELLINGE IN EINEM single use

METALLROEMRCHEN, INSBEBONDEREFUER
OPFTOELEKTROMISCHE MODULE, UND VERFARREN L 1HRER

HERSTELLUNG.

198801197 SPRITZ-FORM-VORRICHTUNG FUER QUARZGEFUELLTES single use
KUNSTSTOFFMATERAL

198801198 SPRITZ-FORM-VORRICGHTUNG single use

198801230 VERSCHLIESSBARER BEHAELTER ZUM TRANSPORT UND ZUR  single use
LAGERUNG VONHALBLEITERSCHEIBEN.

18380172472 "ADDIERZELLE FUER "CAMRY-SAVE"-AFHITHMETIK” single use

198801260 VERFAMREN ZUM KURZZEITTEMPERN EINER single uze
HALBLEITERSCHEIBE DURCHBESTRAMLUMNG,

198801265 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERFAGSEN DER dual use

UEBERTEMPERATUR ZINES HALB-LEITERBAUELEMENTS
198801266 MOS-HALBLEMERBAUELEMENT FUER HOHE SFERRSPANNUNG. single use

1988012683 VEBFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GITTERSTRUKTLUIREN single use
MIT LIM EINE HALBEGITTERPERIODE GEGENEINANDER
VERSETZTEN ABSCHNITTEN

198801312 ANORDNUNG ZUR RESUZIERUNG VON RAUSCHEN UND single use
FARBUEBERSFRECHEN EIFERNSEHSIGNALEN.
198801314 ABHSCHALTBAMER THYRISTOM, S ﬁin”gfle use
Diese Liste enthilt die im Nachtag vom 1, Juni 1899 aufgetihnen Schutzrechistamition, CPCIC
farrigiarn um doen Naohtrag vom 20. Bozember 2001, Saite 15 von 186
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BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0 MORRISON & FOERGTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (single use} und D3 (duatl use) Schutzrechte
Audgetinre Schutrrechte gelten als mit Wirkurg zowm 1. Apcil 1995 vour SAG in EX eingabeaoht,

198801322
193831324

BREITEANDSIGNAL-KOPPELEINRICHTUNG.

SCHALTUNGEANCORDNUNG ZUR ENTNAHME VON IM
WESENTLICHEN REIN SINUS-FOERMIGEN, NETZFREQUENTEM
ETROM AUS WECHSELEPANNUNGSNETZEN UND
LURUESERFUEHRUNG DER ENTNOMMENEN ELEKTRIGCHEN
ENERGIE IN GALVANIGOHVERBLUINDENE
GLEICHSPANNUNGSSYSTEME.

single use
singie use

193801344

1988071348
193801374
198801376

195801380

TIZE01381

198801398
198801399
198861416

198807438

193801419

198801440

198801487

198801469

SCHALTNETZTEIL MIT SCHUTZ ZUR BEGRENZUNG EINER
AUSGEANGSEPANMNNUNG

DIODE MIT VERBESSERTEM ABSCHALTVERMALTEN
FEMNIGUNGSVERFAHREN FUEHR WASSEHSTORFPERCGXID

VERFAHREN ZUR ZERSTORRUNGSFREIEN BESTIMMUNG
ELEKTRONISCHER INHOMO-GENITAETEN IN
HALBLEITERSCHICHTEN

JUSTIERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM JUSTIEREN
EINES ROEOTERARMSZUM EINSATZ IN AUTOMATISIERTEN
PRODUKTIONSBEREIGHEN, INSBESONDEREIN DER

JUSTIERANORDNUNG UND VERFAMREN ZUM JUSTIEREN
EINER GREIFVORRICH-TUNG EINES ROBOTERARME ZUM
HANDMHARBEN EINER HALBLEITERGCHEIHE

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR PRIORITAETSALSWAHL,
LESTUNGS-MOSFET MIT TEMPERATURSENSOR

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZE EINER
INTEGRIERTEN SCHALTUNG VOREIMNEM AN EINER

EINGANGSSTUFE ANLIEGENDEN UNZULAESSIGEN EINGANGS-

POTENTIAL

VERFAHREN ZUM UNTERSCHEIDBARMACHEN VON
ELEKTRONISCHEN SCHALTUNGENMIT NICHTFLUECHTIGEM
SPEICHER.

VERFAHREN ZUM SCHUTZ VON SCHAL TUNGSANQRDNUNGEN

MIT ALS ZAEHLEREINGESETZTEM ELEKTRIGCH
EPROGRAMMIERBAREM NICHTFLUECHTIGEM SPEICHERVOR

GRENZWERTIGER, NICHT EINDEUTIGER PROGRAMMIERUNG

DIESES SPEIF-CHERS UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR
DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.

SCHALTUNGSANDHONUNG ZUM ERFASSEN DES

KURZSCHLUSSES EINER MIT EINEMFET IN REIHE LIEGENDEN

LAST.

QUARZOSZILATORSCHALTUNG FUER HOEMERE
FREQUENMNZEN.

PC-KARTE

Singie use

single use
single use
single use

single uge

single use

singla use
dual use
single use

singie use

dual uee

duai use

single use

dual use

Diese Liste enthalt die im Nachrag vom 1. Juni 1869 aufgefihrten Schutzrechisfamilien,  CRCIC
karrigiort urm den Nachtrag vom 20, Darember 2001 . Seita 16 ven 186
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S BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0 MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aurfgetilbrie Schutzoschite galies als it Widiang zum 1, Apedl 1989 von SAG in IFX singobegeht,

198801494 GATE-SOURACE-SCHUTZSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-  dual uze

MOBFET.

198801510 CHIPRESIDENTE ZWISCHENTREIBER FUER DISKRETE WS- singie use
BYSITEME.

198801533 VERFAHREN UND SCHALTUNGEANORDNUNG FUER EINE dual use
DIGITALE RECELUNGDER PHASE VON ABTASTTAKTIMIPLILEEN,

198801534 NERFAMREN UND SCHALTUNGSANCORONUNG FUER FINE dual use

DIGITALE REGELUNGDER FREQUENZ UND/ODER DER PHASE
VON ABTASTTARKTIMPULSEN,

198801541 MULTIEINGANGS-VIER-QUADBANTEN-MULTIPLIFIERER, single use

198801542 VERFAHHEN ZUM VERBINDEN EINES HALBLEITERCHIFS MIT single use
EINEM SUBETRATUND DESSEN VERBINDUNG

188801543 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
FESTSTELLUNG DES VORHANDEN-SEING QDER
MICHTVORMANDENSEINS MINDESTENS EINER FREQUENZ
BEKANNTENWERTES IN EINEM AUS MEHREREN FREGQUENZEN
ZUSAMMENGESETZTEN EIN-GANGSSIGNAL.

198801558 [(MFFERENTIELLER OPERATIONSVERSTAERKER MIT asingle uso
GLEICHTAKT-RUBCKKOPPEL-SGHALTUNG,
19881578 LEISTUNGSDIODE single use

198801498 PLANARER PN-UEBERGANG HOHER SPANNUNGSFESTIGKEIT.  single use

198801602 WIDERSTANDSECHWEISSVERFAHREN FUER WERKSTUECKE  dual use
MIT HOHEN SCHLANK-HEITSGRAD

198801607 ABSTIMMBAMER DFBE-LASER, single use

198501621 VERFAHREN ZUM IRREVERSIBLEN UNTERBINDEN DER dual uze
DURCHFUEHMRUNG DEFINIERTER SPEICHEROPERATIONEN IN

MONOLITHISCH INTEGRIERTEN
MIKROCOMPUTERSCHALTLNGEN,

198801641 HALBLEITERLASERANCHRDONUNG UND VERFAMREN ZU (HREM single use
BETRIED

198801661 ANORDNUNG ZUM TICGELLOQDEN ZONENSCHMELZEN single use

198801662 VERFAMHREN ZUM GETTERN VON HALBLEITER-BAUELEMENTEN single use
UND NAGH DEMVERFAHREN ERHALTENE HALBLEITER-

BAUELEMENTE

128801670 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ENTZERREN VON 1N cual use
ANALQGER FORM EMPFANGENERDIGITALSIGMNALE:

198801671 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ENTZERREN VON IN single usze

ANALOGER FORM EMPFANGENERDIGITAL SIGNALE.

198801678 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR OQURCHFUEHREN EINES OMN- single uue
CHIP-ZEITVERSCHACH-TELNS DES ZUGRIFFS AUE
DYNAMISCHE RAM-BAUSTEINE

198801700 OFTOELEKTROUNISCHE SENUE- UND EMFFANGSVORFICHTUNG single use

Digse |iste enthalt dis im Nachtrag vorn 1. Juni 1998 aufgefiihren Schutzrechtsfamilisn, - CRCIC
korrigiert urn don Nachibag vem 20, Dazember 2001, Seite 17 von 186
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Kurzfassung das Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 {dual use) Schutzrechte

Autgetihre Schutzrechte gelen ads mit Wirkung zum {. Apcll 1892 von 5AG in IFX eingatiracht.

Inflreon

1988017131 ANORDNUNG ZUR BERUEMRUNGSFREIEN ERFASSUNG DER clual use
DREMZAML EINESROTIERENDEN ZAMNRADES.

198801733 INTEGRIERTE SPANNUNGSVERVIELFACHERSCHALTUNG FUER dual use
NIEDRIGE VER-SORGUNGSSPANNUNG.

1898801748 SCHALTUNGEANORDNUNG ZUM ERKENNEN DES LEERLAUFE  dual use
EINER MIT EINEMELEKTRONISCHEN SCHALTER IN REIHE
LIEGENDEN LABT

198801762 HALBLEITERSCHALTER MIT EINEM HAUPTTHYRISTOR UND duat use
EINEM LICHTZUENDBAREN HILFSTHYRISTOR

198801763 HALBLEITEASCHALTER MIT EINEM HAUPTTYRISTOR UND dual uge
EINEM GETRENNTEN, LICHTZUENDBAREN HILFSTHYRISTOR

198801764 VERFAHREN UND SCHALTUNGEANQORDNUNG ZUH singlo use

ERHOEHUNG DES MAXIMALMOEGLICHEN WIRKUNGSGRADES,
DER MAXIMAL MOEGLICHEN FREGQUENZ UND DES MAXIMAL
MOEGLICHEN AUSNUTZUNGSGRADES DER LEISTUNGS-
BALIELEMENTE IN RESONANZWANDLER-SCHALTMETZTEILEN
MIT NULLDURCHGANGSDETERTOR,

198801 168 HERSTELLUNGEVERFAHREN FUER GITTERSTRUKTUREN MIT  single use

Uht EINE HALBEGITTERPERIODE GEGENEINAMNDER
VERSETZTEN ABSCHNITTEN

198801785 INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDONUNG ZUIR single yse
VERZOEGERUNG IMFULSFOEBMIGERSIGNALE

198801786 ELEKTRISCH ABSTIMMBARER HALBLEITERLASER MIT sifngpe uge
STEGWELLENLEITER,

198801813 VERFAHHEN ZUR SELBSJUSTIERTEN HERSTELLUNG VON singie use

KONTAKTEMN ZWISCHENIN UEBEREINANDER ANGEORDNETEN
VERDRAHTUNGEERBENEN EINER INTEGRIER-TEN SCHALTUNG
ENTHALTENEN LEITERBAHMNEN.

198801823 INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANQRONUNG ZUR single use
HUEBECKSTROMVERRINGERUNG BEIEINEM INVERS
BETRIEBENEN TRANSISTOR.

198804078 VERFAHREN ZUM EINPASGEN EINER KUGELLINGE sifgle use

198804100 VEBFAHBEN ZUR FOUERUNG VON LICHTWELLENLEITERN IN single use
EINEMSTECKERGEHAEUSE.

198804116 STECKERSTIFT FUER EINEN LICHTWEL LENLEITER-STECKER.,  single use
198805302 CMOS-DIEFERENZIAL KOMPARATOR MIT OFFSETSPANNUNG single use

1988052303 CMOS-FULSWEITENMQDULATOR single uae
198805304 CMOS-SPANNUNGEREFERENZ. single Use
198805305 VERFAMRAEN ZUR BESTIMMUNG UND VERARBEITUNG VON single use

KORREKTURWERTEN FUERSELBSTKALIBRIERENDES A/D-UND
D/A-WANDLER UND RECHENWERK ZUR RDURCH-FUEHRUNG
DES VERFAHRENS

188805306 SELESTKALIERIERENDER A/D- UNG D/A-WANDLER. singic use

Diese Liste snthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1998 aufgetiinrten Schutzrechtsfamilion, GRG0

kirrigiert Winn gden Nachtraog vom 20, Dozember 2001, Soito 18 von 186
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JiBARRY E. DBRETSCHNEIDER COMPANY:(G/0 MORRISON & FOERSTER [LLP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und DF (dual use) Schutzrechte
Autgetiihrie Schutzeechie gelten ahy odt Wikiursy 2o 1. Apeldl 1989 von 5AG In IFX eingabracht,

tafineon

188805307 SENSORSCHALTANORDNUNG, Cual v

188806308 SELBSTHKALIBRIERENDER A/D-D/A-WANDLER. single uze

198807460 DIGITALLY CONTROLLED MONQLITHIC ACTIVE PHASE SHIFTER single use
ALPTALATLUS

1988074685 MIXED CML/ECL MACRO CIRCUITRY single use

198807468 WIDEBAND SOLID-STATE ANALOG SWITCH single use

188807472 MONQLITHIC DCUBLE BALANCED MIXER WITH HIGH THIRD single use
ORDER INTERDEPTPOINT EMPLOYING AN ACTIVE
DISTRIBUTED BALUN

198807474 IMFROVED GAIN VIA INCREASED DEPTH QF MODULATION OF  single use
INNER-PAIR TAILCURRENT OPEN LOOP AMPLIFIERS

198808008 REDUNDANZDEKODER EINES INTEGRIERTEN single use
HALBLEITERSPEICHERS.

198808012 GATTCRSCHALTUNG MIT MOS-THANSISTOREN, single use

198808062 ZAEMLER-ZEITGEBER-SCHALTUNG FUEA EINEN single uee
MICROCONTROLLER.

198808070 CCL-CMOS-WANDLER single use

198808078 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM single use
SPEICHERBEREICH,

198808079 BIFOLARTRANSISTOR ALS SCHUTZELEMENT FUER single use
INTEGRIERTE SCHALTUNGEN.

198808102 VERFAHREN ZUR PLAZIERUNG VON MODULEN AUF £INEM single use
TRAEGEHR,

198808105 SENSORANCORONUNG ZUM NACHWEIS VON GASEN DURCH sl uge
EAOTHERME KATALY-TISCHE REARKTIONEN

198901032 ESD-SCHUTZSTRUKTUR single use

198901042 SUHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN FREISCHWINGENDES single use
SPERBRWANDLER-SCHALTNETZTEIL,

198801075 ARSTIMMBARER HALBLEITERLASER single use
198901089 SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINE VERSTAERKERSTUFE.  =ainglo uzg
198901122 INTEGRIERBARE AMFPLITUDENGEREGELTE single use

LEZLLATOMSCHALTUNG,
188801150 SCHUTZGCHALTUNG GEGEN UEREASPANNUNGEN FURR MOS-  single uae

BAUELEMENTE,
18890%153 ZUSAMMENSETIUNG CINES MIKROKONTROLLERS, s single use
198901166 THYRISTOR MIT VERBESSERTEM ABSCHALTVERHALTEN single use
1989011871 DOPPEL-PIN-PHOTODIOQDE MIT SPERRENDEM P-N uingle use
UEBERGANG ZWISCHEN SUB-STRAT LIND
ARSOBRPTIONSECHICHT.
Diese Liste enthilt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgetihrten Schutzrechtsfamilien,  GPCIC
korrigiort umn daen Nachtrag vom 20, Dereimbar 2001, Sehe 18 von 186
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2 BARRY E. BRETBCHNEIDER COMPANY (/0 MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anitage D2 (asingle use) und DF (dual use) Schutzrechte

Autgetihrt: Schutzrechte golten alys rolt Widiaog s 1. Aprll 1892 von SAG In IFX eingahracht.

198901183 SCHALTUNGSANCOMONUNG UND VORRICHTUNG ZUR single use
KONTAKTLOSEN SOLLWERTVORGAEBE FUER EINEN MIT
MNICHTMAGNETISCHEM WERKSTOFF UMHUELLTEN
INTEGRIERTEN SCHALTKREIS

198301192 VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINER PHOTORESISTS TRURTUR, single use

198901193 HOCHAUFLOESENDER PHOTORESIST single Lse
198307220 INTEGRIEMBARE VERSTARBRKERSCHALTUNG. single use
198901225 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PLANAREN PN- single uge
UEBERGANGS HOHERSPANNUNGSEESTIGKEIT
188801256 INTEGRIERBARE FREILAUFSCHALTUNG single uge
198901259 SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN SYNCHAONZAEMLER  single use
1989071280 INTEGRIERBARE VERSTAERKERSCHAL TUNCG, singlo use
1985071300 STATISCHER SPEICHER MIT PIPELINEREGISTERMN. single use
19848071301 STATISCHER SPEICHER single use
138201302 STATISCHE SFEICHERZELLE single use
198801309 PHOTOSTRUKTURIERUNGSVERFAHREN single use

198801311 VERFAHREN ZUR MASSHALTIGEN STHUKTURUEBERTRAGUNG  single usze
IN PER ZWEILAGEN-TECHNIK

198801312 VCRFAHRBEN ZUR ERZEUGUNG AETZRESISTENTER single use
STHUKTUREN
198901313 ROCKENENTWICKELBARES RESISTSYSTEM single use

198801353  INTCGRICRBARECR SIGMA-OELTA-MODULATOR IN SWITCHED-  single uze
CARPACTTOR-TECHNIK

198801354 INTEGRICRBARER SIGMA-DELTA-MODULATOR IN SWITCHED-  single use
CAPACTTOR-TECHNIK

198901364 SCHALTUNGESTRUKTUR MIT EINEM LATERALEN single use
BIPOLARTRANSISTOR

198801392 HALBLEITERSPEICHERANCQRDNUNG MIT KONDENSATOREN single use
MIT ZWETL IN EINEMGRABEN ANGEORDNETEN ELEKTRODEN
UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG.

188801404 MONCLITHISCH INTEGRIERTE LASERDICOC-WELLENL FITER- singla use
KOMBINATION

198801411 ANORONUNG ZUM OPTISCHEN KOPPELN EINES single use
ELEKTROOPTISCHEN WANDLERMO-DULE MIT EINEM
LICHTWELLENLEITER MITTELS ZWEIER LINSEN

198901424 CMOS-ECL-WANDLER single wise

198801435 TRANSPORTVORRICHTUNG fFUEH CIN DOPPELLAGIGES single use
FOLIENBAND

1938901438 HALBLEITERBAUELEMENT MIT PASSIVIERUNGSEGHIGHT dual use

198801441 VERFAHREN ZUR CRICUGUNG WENIGSTENS EINER single use
LEITERBAHNKREUZUNG,

Diese Liste enthalt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefihrten Schugrechtsfamiiion, CEC(C

korrigiart urm den Nachirag vom 20, Dezernbar 2001, Seite 20 von 188

PATENT

REEL: 024120 FRAME: 0050



03/19/2010 1705 FAX  TO03 TEO 7777 MORRIZON FOERSTER
UERTO 3/1/2010 2:23:38 PM PAGE BE/235 Fax Server

2:BARRY E. BRETSCIUNEIDER COMPANY:C/0 MORRISON & FOERSTER LLP

Kurztagsung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und DI (duzl use) Schutzrechte
Autigetlibrte Schutsrechite gelien ale colt Witk zoee 1, Apeil 1999 von SAG In 1FX eingabracht.

@An3as2a6

188901442 VERFAHRBREN UND VORRICHTUNG ZUM INTERNEN singie use
PARALLELTEST VON HALB-LEITERSPEICHERMN.

198901454 THYRISTOR MIT ANQDENSEITIGEN EMITTERKUBRZSCHLUESSEN dual use

198901455 VERFAMREN ZUM VERBINDEN VON ZWE! single use
SCHEIBENFDERMIGEN KOERPERM ALUL MATERIALIEN
UINTERSCHIEDLICHER THERMISCHER
ADSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN UND DESSEN VERWENDUNG

198901466 VERFAHREN ZUB ORTEAUFGELOESTEN BESTIMMUNG DER single use
DIFFUSIQNSLAENGEVON MINORITAETSLADUNGETRAEGERN IN
EINEM HALBLEITERKRISTALLKOERPERMIT HILFE EINER
ELEKTHROLY TISCGHEN ZELLE,

198901462 VERFAHREN ZUM GROSSFLAECHICGEN ELEKTRISCHEN single use
KONTAKTIEREN EINESHALBLEITERKRISTALLKGCERPERS MIT
HILFE VON ELEKTROLYTEN

198901463 VERFAMABEN ZUR BESTIMMUNG DER single use
REKOMBINATIONSGESCHWINDIGKEIT
VONMINORITAETETRARGERM AN GRENZFLAECHEN ZWISCHEN
HALBLEMTERN UNDANDEREN SUBSTANIEN,

198901480 SOHUTZSCHALTUNG GEGEN UBBERSFANNUNGEN FUER MOS-  single use
BALELEMENTE

198901482 VERAFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
VERMEIDUNG VON UEBERLARUFENRE] EINEM ADAPTIVEN,
REKURSIVEN WELLENDIGITALFILTER MIT FEST-
KOMMAARITHMETIK,

198901491 SCHALTUNGSANCRDNUNG ZUM SCHUTZ ELEKTRONISCHEHX gingle use
SOMALTUNGEN VOR UEBERSPANNUNG,

188901507 VERFAHREN UND NETZWERKANORONUNG ZUR ERAELUNG duat use
EINER STETIGENAENDERUNG DER
UEBERTRAGUNGEFUNKTION CINES ADAPTIVEN
REKURSIVENNETIWERKS ZUR VERARBEITUNG
ZEITDISKRETER SIGNALE.

19390511 VERFAHBEN UND ANORDNUNG ZUR VERBESEERUNG DEE dual use
DYNAMIKEEREICHS EINESADAFPTIVEN REKURSIVEN
NETZWERKS ZUR VERARBEITUNG ZEITRIGKRETERSIGNALE,

1988HE25  PIN-FET-KOMBINATION MIT VERGRABENER P-SCHICHT singe Ui
188901528 EINGANGSSCHUTZSETRUKTUR FUER INTEGRIERTE single use
SCHALTUNGEN.

198901646 OHMSCHER KONTAKT FUER EINE P-LEITENOE SCHICHT EINES  single use
INP-SUBSTRATESVON FOTQDIODEN UND VERFAMREN ZU
DESSEN HERSTELLLUNG

198901555 HERSTELLVERFAHREN FUER EINE POLYKRISTALLINE singie use
SILIZIVMBECHICHT MITDEFINIERTER KORNGROESSE UND
TEXTUR,
188901557 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG. single use
Diege Liste anthilt die im Nachtrag vorn 1. Juni 1999 aufgefGhiten Schutzrechtstamilien, CPC 13
korrigiart um den Naghtrag vom 20, Dozomber 2001, Soite 21 vorr 185
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Tnftnoon

Anlage D2 (gsingle use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgefiibrie Schwterechte gelen ale mit Wik 2 1, Apcd 1999 von SAG In lEX shkwubracht,

A

198901564 VERFAMREN ZU EINER CODIERUNG EINER ELEMENTFOLGE single use
UND EINRICHTUNGZUR DURCHFURMRUNG DES VERFAHRENS,

TRE901595  VERFAHREN ZUR SPEIGHERUNG VON VIDIOSIGNALDATEN UND single uso
VORRICHTUNGZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS

198801599 NULLFUNKTDETEKTOR FUER EINEN OFTISCH STEUERBAREN  single use
THYRISTOR.

198901605 OPTISCH GEGENGEKOPPEILTER VERSTAERKER. single use

188801623 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
NACHLAUFSYNCHRONISATION.

198901640 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON TITANSILIZID single use
ERHOEHTER HOGH-TEMPERATURFESTIGKEIT BEI DER
HERSTELLUNG VON
HOCHINTEGRIERTENHALBLEITERSCHALTUNGEN

198901649 OFEN ZUM FLUSSMITTELFREIEN LOETEN QDER KLEBEN VQN  single use
HALBLEITER-MIKROCHIPS.

198901650 VERFAHREN ZUM VERBINDEN VON HALBLEITERCHIPS MIT single use
EINEM WAFER

198901680 LICHTSTEUERBARES MALEBLEITERBAUELEMENT MIT EINEM single use
FELDEFFEKT-TRANSISTOR

198901685 OPTOELEKTRONISCHER WANDLER MIT EINER single use
LINSENKOPPELOPTIK,

198901699 EINGANGSSCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE single use
SCHALTUNGEN,

198901719  EINGANGESSCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE single use
SCHALTUNGEN

198201730 INTEGRICRT OPTISCHE ANORDNUNG MIT WENIGSTENS EINEM  single use
AUF BEINEMSUBSTRAT AUS HALBLEITERMATERIAL
INTEGRIERTEN OPTISCHEN WELLEN-L EITER

198801741 SCHALTUNGSAMNORDNUNG ZUR ERHOEHUNG DER single use
AUSGANGSSPAMNNUNG INERELEKTROMISCHEN SCHALTSTUFE

198801744 OQOFTOROPPLEXE. single use

198901748 VERFAMAEN ZUR GLOBALEN PLANARISIERUNG VON single usa
OBERFLAECHEN FUER INTE-QRIERTE
HALBLEITERSCHALTUNGEN

198901752 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES single use
HETEROBIFPOLARTRANSISTORSMIT SEFPARATION DES
KOLLEKTORANSCHLUSEES

198901764 VORRICHTUNG ZUM PARALLELEN AUSRICHTEN DER single use
AUFLAGEFLADGHEN IWEIERBAUTEILE UND VERFAHREN ZUM
BETRIEB DER VORRICHTUNG.

198901790 VERFAHREN ZUR DURCHFUEMRUNG EINES DATENTRANSFERS single use

Dieae Liste enthait die im Nachtrag vorm 1. Juni 1899 aufgefihrian Schutzrechist:

ZWISCHEN ANEINEM BUS ANGESCHLOSEENEN MODULEN

CCRCIC
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DBARRY E. BRETSCHNEIDER  COMPANY:C/(Q MORRISON % FOERSTER LLP

KRurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in iFX
Anlage D2 (slngie use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetibne Schurmechte golten als mit Widaarng 2o 1. Apcl 1989 vor SAG I IFX wingebracht,

infinsan

198901797 SCOHALTUNGSAMNORDNUNG ZUR GENERIERUNG single use
KOMBINATORISCHER BINAERERLOGIK MIT MULTIPLEXERN
UND INVERTERN

198901798 BIPOLARTHANSISTOR MIT VERMINDEATER BASIS/KOLLEKTOR- single use
KAPAZITAET UNDVERFAHREN ZU DESSEN HEASTELLLNG

198901799 CMOUS-KOMPATIBLER BIFCLARTHRANSISTOR MIT single use
VERRINGERTER KOLLEKTOR/SUB-STRAT-KAPAZITAET UND
VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

198801801 VERFAHREN ZUM ANISOTROFEN AETZEN VON SILIZILIM single use

198801817 SCHALTUNGSANORDNUNG FUER CACHE-SPEIGHER single use

198901847 VERFAMAEN ZUH ERHOEHUNG DER SPANNUNGEFESTIGKEIT  single use
EINES MEHRSCHIGH-TIGEN HALBLEITERBALIELEMENTS

198801845 TYRISTOR MIT GROSSER BPERRFAEMIGKET IN cual use
BLOCKIERRICHTUNG

198801870 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KOERPERS AUS single ume
SILIZIUM,

198901877 SCHALTUNGEANORDMNUNG FLEER EIN SCHALTNETZTEIL. single use

198901882 SCHALTUNGESANORDNUNG FUER EIN GEREGELTES single uge
SPERRWANDLER.SCHALTNETZ-TEIL.

1989¢1883 SCHALTUNGSANORDNUNG FUEHR EIN SPERRWANDLER- single use
SCHALTNETZTEILL.

198901885 SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN SPERRWANDLER- gingle use

SCHALTNETZTER,

188901906 SOHALTUNGGANORDNUNG ZUR BILD-IN-BILO-ENBLENDUNG N single use
EINEM FERNSEM-GERAET MIT NUR EINEM TUNER

198901928 BERTIEASSFANNUNG-UEBERWACHUNGSSCHALTUNG single use

198901928 EINGANGSSCHUTZESTRUKTUR FUEH INTEGRIERTE single uso
SCHALTUNGEN.

198801844 INTEGRIERBARE FREQUENZIVARIABLE single use
COSZILLATORSTHAL TUNG,

1989014951 MODUL MIT MINDESTENS EINEM HALBLEITERSCHALTELEMENT single use
LINE EINERANSTELDERSCHALTUNG

198901966 HALBLEITERSCHEIBE MIT DOTIERTEM RITZRAHMEN single use

198901990 VERFAMREN ZUM ANISOTROPEN TROCKENSAETZEM VON singie use
ALUMINIUM BZW ALUMIMIUMLEGIERUNGEN EMTHALTEMOEN
LEITERBARNEN IN INTEGRIERTENHALBLEITERSCHAL TUNGEN

198902012 SONDERZEICHENSATZ FUER TELETEXT sing[@ L5
193903027 SCHUTZSCHICHT FUER ELEKTROAKTIVE single use
PASSIVIERSCHICHTEN.
1984903029 ELERKTROAKTIVE PASSIVIERSCHICHT single use
198903118 LICHTEMPFINDLICHES GEMISGH, single use
Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefinrten Schutzrechtsfamiten. 7 8BS 1t
karrigiart urmn den Nachtrag vom 20. Derermber 20071, Seite 23 von 185
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Anfage D2 (gingle use) und D3 (dua! use) Schutzrechte
dutgetiibrie Schuizmechte gelien ale oit Widesrwy zoem 1. Apell 1999 von SAG In 1EX vingubracht.

198903155 HERSTELLUNG HOCHWAERMEBESTAENDIGER single use
RELIEFSTRUKTUREN.

198903209 PLANARISIERENDES DIELEKTRIKUM gingle use

198903292 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON ENKAISTALLINEM dual use
SILEUMKARBID,

198904023 VERBINDUNG ZWISCHEN EINEM OPTOR FKTRONISCHEN single use
HALBLEITERBAUELEMENTUND EINEM
LICHTWELLENLEITERENDE

198805301 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single uge
TEMPERATURUEBERWACHUNG VON N EINEM HALB-
LEITERSGHALTKREIS INTEGRIERTEN LEISTUNGS-
SCHALTTRANSISTOREN.

198905304 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR IDENTIFIKATION single use
INTEGRIERTER HALBLEITER-SCHALTKREISE.

198905305 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR IDENTIFIKATION single use
INTEGRIERTER HALBLEITER-SCHALTKREISE.

198907412 HEMT STRUCTURE single use

198907441 PROCESS FOR EXTRACTING LOGIC FROM TRANSISTOR AND  single use
RESISTOR DATAREPRESENTATIONS OF CIRCUITS

198908002 INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER, single use

198008008 INTEGRIERTE REFERENZSPANNUNGSQUELLE, single use

198908018 INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER VOM TYP DRAMUND  single use
VERFAMALN ZUSEINEM TESTEN,

198908032 SENSORANORDNUNG MIT EINEM GASSENSOR UND EINEM dual use
KATALYSATOR ZUMNACHWEIS VON GASFOERMIGEN
VERBINDUNGEN

198808039 VERFAHREN UND NETZWERKANORDNUNG ZUR GEWINNUNG  dual use
DES GRADIENTEN DERAUSGANGSSIGNALE EINES
GEGEBENEN NETZWERKES ZUR VERARBEITUNG ZE(T-
DISKRETER SIGNALE BEZUEGLIGH DER
NETZWERKPARAMETER

198908042 OSZILLATORSCHALTUNG FUER DIFFERENTIELLE dual use
AUSGANGSSIGMALE.

198908073 VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN dual use
SPRACHRICHTUNGSUMSCHALTUNG UND SCHAL-
TUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES
VERFAHRENS.

198908077 METALUIONENQUELLE single use

198908079 HALBLEITERSPEICHER. singfe use

199001001 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SELBSTJUSTIERTEN  single use
EMITTER-BASIS-KOMPLEXES

Diegs Liste enthilt die im Nachwag vorm 1, duni 1999 auigetinnten Schutrrechistamiien.” 7 cpeoc

Rarrigiarl urn den Nachirag vom 20. Doxembar 20071,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dua!l use) Schutzrechte

Audgetishrie Schutroechte gulten abi rolt Widung zom (. Apeil 1898 von SAG in IFX pingebracht,

199001041 CHIPTRAEGER FULZR EN MIKROWELLEN- single use
HALELEITERBALUELEMENT
199001055 KOMPARATORSCHALTUNG, single use

1990010539 VERFAHREN ZUR DEMODULATION VON SECAM-CODIERTEN single use
FARBFEMNEBEHSIGNALENMIT ZEILENVERKOQPIPELTEM TAKT
UND SCHALTUNGSANCRDNUNG ZLIF DURGH-FUEMRBUNG DES
VERFAHRENS

199001064 EINGANGSSCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE single use
SOHALTUNGEN

18990071071 EINRICHTUNG ZUM EINBLENDEN EINES ERSTEN BILDES IN EIN  singlo use
ZWEITESBILD AUF EINEM BILDSCHIRM.

199001085 ANALQOGE LEITUNGSANSCHALTUNG dural use

199001102 ELEKTRONISCHER SCHALTER duaf use

199001111 VERFAMHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUH dual use
PEGELUEBERWACHUNG

199001117 INTEGRIERBARE TRANSISTORSCHALTUNG ZUR ABGARE single use

LOGISCHER PEGEL
199007128 THYRISTOR MIT REFLEXIONSARMER UIGHTZUENDSTRUKTUR  dual use

199001128 VERFAHREN ZUR DEFINIERTEN SPANNUNGSEINSTELLUNG BEI single use
UEBERKOPFZUEND- FESTEN HALBLEITERBAUELEMENTEN
UND HALBLEITERBAUZLEMENTE MIT DEFI- NIERTER
LUEBERKOPFZLENDEFPANNUNG

199001159 LUMINESZENZIDIODENVORRICHTUNG MIT single use
SOHUTIEINRICHTUNG 2UR BEGRENZUNGDES
DURCHLASSTROMES BEI ANLIEGENDER WECHSELSPANNUNG.

199001180 ADAPTIVES REKURSIVES DIGITALFILTEH, single use
189001167 ZWEIDRAHT-VIERODRAHT-UMSETZER. gual use
193001768 ZWEIQHAHT-VIERDRAHT-UMSETLZER. dual use

199001188 VERFAHRBEN UND VORBICHTUNG ZUR HERSTELL UNG SINER single use
TETANNITRID-SCHICHT FUER HOFCHSTINTEGRIERTE
SCMALTUNGEN MITTELS
CHEMISCHERDAMPFEPHASENABSCHEIDUNG

199001189 VERFAMREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON aingle wse
LEITENDEN SCHICHTENODER STRUKTUREN FUER
HOEGHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN

1980071200 FPHASENMASKE FUER DIE PROJEKTIONSPHOTOLITHOGRAFHIE single use
UND VERFAHREN ZUDEREN HERSTELLUNG

198001207 CORDIC-PROZESIOR FUER VEKTORDREHUNGEN IN CARRY- dual use
SAVE-ARCHITEKTUR

195901236 INTEGRIERTER HALBLEITERSPECHER MIT single use
PARALLELTESTMOEGLICHKEITUND REDUNDANZVERFAHREN,

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1, Juni 1889 aufgefil amiien,  GPCIC
korrigiort urm gen Nachtrag vom 20, Dezembar 2001, Soite 25 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 {dual use) Schutzrechte

Autietbrie Schutcrechite gelten ats mit Wikarg ot 1. April 1989 von SAG in tFX eligabeaeht,

nfirson
RIS PRy

1990071263 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUH BEREICHSUMSCHALTUNG IN  single use

TUNERN

1990012658 JSCHALTUNGSANCRDNUNG ZUR BEREICHSUMSCHALTUNG IN  single use
TUNERN.

199001266 VERFAHREN JUH FARBKANTENVERBESSERUNG BE DER single use

DCARSTELLUNG VON FARB-FERNSEHBILDERN LUND
FERMIEHGERAET ZUR DURCHFUEHRLUNG DES VERFAMHRENS.

199001287 INTEGRICRTER HALBLEITERSPEICHER single usa
199001294 HERSTELLVERFAHREN FUER EINEN LEISTUNGS-MISFET single use

189001300 VEREFAHREN JUR HERSTELLUNG VON BIPOLARTRANSISTOREN single use
MIT EXTREM RE-DUZIERTER BASIS-KOLLEKTOR-KAPAZITAET

199001312 UEBERABTASTENDER ANALOG-DIGITAL-UMSETZER MIT sityle usc
RAUSCHFILTERUNG INSWITCHED-CAPAGITOR-TECHNIK
199001319 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DOTIERTES single use

POLYSILIZIUM UND METALL-SILIZID ENTHALTENDEN
MEHMRSCHICHTGATEELEKTRODE FUER EINEN MOS-TRAN-
SISTOR.

199001324  INODUKTIVER ANNAEHERUNGSSCHALTER MIT GERINGER single use
TEMPERATURABHAERNQAIG-KEIT

199001328 SCHALTUNGESANORDMUNG ZUR REGELUNG DER AMPLITUDEN  single use
EINES OSZILLATORS,

1990071338 VERFAHREN ZUR KOMPENSATION VON PHASEN-und dual uso
FREQUENZFEHLERN
EINESQUADRATURPHASENMODULIERTEN TRAEGERSIGNALS
UMD ANORDMNUNG ZUR DURCH-FUEHMUNG DES VERFAHRENS
183001340 VERFAMREN ZUM MESSEN KLEINER PHASENDIFFERENZEN dual Lsa
UND SCHALTUNGSAN-ORDNUNG ZUR DURCHFUEHBUNG DES
VERFAHRENS.

1890071348 SENDE- UND EMPFANGESMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE  single use
OFTISCHE NAUH-RICHTEN- UND SIGNALUEBERTRAGUNG.

199001388 ANORDNUNG MIT SELBSTVERSTAERKENDEN DYNAMISCHEN single use
MOE-TRANSISTOR-SPEICHERZELLEN.

199¢01371 QUERSTROMFREE C-MQOS-VERSTAERKERSCHALTUNG single use
199001372 SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL single use

193001379 SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN PEGELWANDLER 2ZUM  single use
LIMWANDELN VONTTL-EINGANGSSIGNALEN IN ECL-
AUSGANGSSIGNALE.

199001392 ANORONUNG ZUM QPTISCHEN KOPPELN EINES single use

MITTELS EINER LINSE.

199001395 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERBESSERLUING DER single use
ZEITLICHEN AUFLOESUNGAUFEINANDERFOLGENDER
IMPULEFOERMIGER SIGNALE,

Diese Liste enthilt die im Nachrag vorn 1. Juni 1999 aufgefihrien Schutzrechtstamilien,  CPCIC
karrigiet um dan Naghitrag vom 20, Dezember 2001, Seite 26 von 1686
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in iFX
Anlage D2 (single use)} und D3 (dual use) Schutzrechte

Autpetiete Schutzmechte gelten afs mit Wirkung zoem 1. April 1999 vor SAGE {0 18X elogebicacht,

199001407 VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN VON LOETKONTAKTSTELLEN  single use
AUF EINEN HALB-LEITERCHIP,

1980071410 EINRICHTUNG ZUR BERUEMHMRUNGILOIEN DATEN-und chual uso
ENERGIEUEBERTRAGUNGSOWIE VERWENRUNG EINER
SOLOHEN

198001412 VERFAMAREN ZUR MERSTELLUNG EINES BIFCOLAMTHANSIS TOHS angle use
199001427 MICROPROCESSOR WITH MULTIPLE BUS CONFIGURATIONS singhe yse

189001483 VERFAHRBREN UND ANORDNUNG ZUR AUTOMATISCHEN singlo use
STEUERUNG VON TRANSIS-TOREN.

199001511 THYRISTOR MIT DEFINIERTEM (ATERAL-WIERERSTAND UND dual use
VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG.

199001517 VORRICHTUNG ZUR LEUCHTWEITENRREGELUNG IN single use
KRAFTFAHRZEUGEN

1949001525 VERFAMREN ZUM MERSTELLEN EINES SMD- single use
HALBLEITERBAUELEMENTES

199001528 VERFAHREN ZUR BILD-IM-BILD-EINBLENDUNG UND single use
EINRICHTUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS

199001529 DIGITALE FERNSFRECHEINRICHTUNG. dual use

199001591 SCHAL TUNGSANORDNUNG ZUM TESTEN EINES single use

HALBLEITERSPEICHERS MITTELSFARALLELTESTS MIT
VERSCHIEDENEN TESTBITMUSTERN,

198001617 DYNAMISCHER HALBLEMERSPEICHER MIT LORKALEN UND single usa
HINSICHTLICH IHRERANSTEUERFUNKTION OPTIMIERTEM
LESEVERSTAERKER-TREIBERECHALTUNGENM.

199001618 DYNAMISCHER HALBLEITERSFEICHER MIT Singie use
LESEVERSTAERKER-ANSTEUERSCHAL-TUNG ZUR ERZIELUNG
KURZER ZUGRIFFSZEITEN BRI NIEDRIGEM GESAMT-

SPITZENSTROM,

199001622 BIPOLARTRANSISTOR FUER HOHE LEISTUNG IM single dse
MIKROWELLENLAENGENBEREICH

199001624 WELLENLEITERGITTER BESTEMEND AUS EINEA SICH single use

VERZWEIGENDEN STRUKTUR MIT MEHREREN
NERENEINANDER ANGEORDNETEN AUSKOPPEL-
ENOFLAECHEN CPTISCHER WELLENLEITER

199001626 SRECHENRICHTUNG ZUM VEREINZELN VON ANGESAEGTEN single use
UNDVOLER ANGE-RITZTEN MALBLEITERWAFERN ZU CHIPS

199001640 VORRICHTUNG ZUR ABTRENNUNG EINER DER HALTERUNG Single use
VON HALBLEITER-SYSTEMEN DIENENDEN FOLIE VON EINEM
RAHMENFOERMIGEN TRAEGER SOWILVERFAHREN ZUIM
BETRIER DER VORRICHTUNG

199001641 ENGANGESCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE single use
SCHALTUNGEN.

bicge Liste enthlt die im Nachtrag vom 1. Juni 1899 aufgeffiniten Schutrrechistamilen,  CPCIC
korrigior] won den NMachtrag vorn 20, Dezember 2007 apita §7 van 1686
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JiBARRY E. BRETSCHNETDER COMPANY:C/0 MORRISON % FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dua! use) Schutzrechte
Autgetihnts Schutzmclts gelten als mit Witkung roen 1. Aprd 19898 vor SAG in 1EX singehracht,

199001643  VORMICHTUNG ZUM TRANSPORT VON single use
HALBLEITERBAUELEMENTEN

1990071658 ABSCHALTEARER THYRISTOR single uso

199001678 ECL-MULTIPLEXERANORONUNG aingle use

199001726 STRUERBARER INTEGRIERT OPTISCHER RICHTKOPPLER. single use

19900717371  HALBLEITERGHIP MIT MINDESTENS EINER ELEKTRISCHEN single use
WIDERSTANDSEIN-RICHTUNG

199001732 KUNSTSTOFFGEHAEUSE FUER EINEN HALBLEITERCHIP single use

189001744 EINRICHTUNG ZUR SYNCHRONDEMODULATION single use
AMPUITUDENMODULIERTERSIGNALE,

199001757 TRANSISTORANORDNUNG FUER BIPOLARE INTEGRIEARTE single use
HALBLEITER-SCHALTUNGEN

198001767 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DOTIERTEN single use
FOLYZIDSCHICHT AUF EINEMHALBLEITERSUBSTRAT

199001783 SPERRWANDLER-SGHALTNETZTEIL single use

189001788 MOSFET-SCHALTER FUER EINE INDUKTIVE LAST. dual use

199001789 HALBLEITERBAUELEMENT FUER HOHE SPERRSFPANNUNG. single use

WYONISIR MONOLITHISCH INTEGRIERTE LASERDIODE-WELLENLE(TER-  singlo uge
KOMBINATION,

193801821 VERFAHREN ZUM BELOTEN VON LEITERFLATTEN. single use

199001839 VERFAHREN ZUR SELEKTIVEN ABSCHEIDUNG VON WOLFRAM  single use
AUF EINER SILIFZIUMOBERM.AECHE.

199007848 KOMPRESSIONSVERSTAERKER MIT OFFSETKOMPENSATION  single use
IN SCHALTER/KONDEN-SATOR-TECHNIK (SC-TECHNIK)

199001649 KOMPRESSIONSVERSTAERKER MIT EINRICHTUNG ZUR single use
VERMEIDUNG VON AB-SCHNUEREFFEKTEN

189001859 ADAPTIVES BALANCEFILTER. dual use

199001867 LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT dual use

199001894 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ELEKTRISCH single use
LEITENDEN SPITZE AUSEINEM DOTIERTEN
HALBLEITEFRMATERIAL.

199001889 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER MIT ARSEN single use
DOTIERTEN GLATTEN POLY-KRISTALLINEN SILIZIUMSCHICHT
FUER HOECHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN

199003111 HOCHWAERMEBESTAENDIGE NEGATIVRESISTS UND dual use
VERFAHREN ZUR
HERSTELLUNGHOCHWAERMEBESTAENDIGER
RELIEFSTRUKTUREN

199003385 AESISTS UND VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG VON dual use
RESISTSTRUKTUREN

Riese Liste enthalt die in Nachirag vem 1. Joni 1999 autgefiifirien Schuwrechtstarmiien, " ERG 10

korriglart uen den Nachtrag vom 20, Dezembar 2001. Soite 28 von 106
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JIBARRY E. BRETSCHNE IDER  COMPANY: (/0 MORRISON & FOERSTER LLP

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IEX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetithrie Sclutzrechte gelten sls mit Wik zum 4. Apndl 1998 von 540 In IFX eingekracht,

Infineon

et

199003567 STANDARD-KUNSTSTOFFGEMAEUSE MIT DARIN dual use
VERKAPSELTEN HALBLEITERCHIPS

188004053 VERFAHREN ZUM KONFEKTIONIEREN EINES singie use
LICHTWELLENLEITERSCHALTERS.

188005301 VERFAHAEN UND ANOHONUNG ZUR SILDUNG DES single uge
LEITUNGEABSCHLUSSES EINERTELEFONLEITUNG,

199005303 ANALOQG-DIGITAL-UMSETZER NACH DEM ERWEITERTEN single use
PARALLELVERFAHBEN

199005305 PARALLELER ANALOG/DIGITAL-UMSETZER single use

199005306 CODIERSCHALTUNG, single uae

193005307  VORRICHTUNG ZUR STUFENLOSEN STEUERUNG single uso

ELEXTRISCHER VERBRAUCHER NACH DEM
PHASENANSCHNTTPRINZIP, INSBESONDERE
HELLIGKEITSREGLER UND VERWENDUNG EINER SOLGHERN
VORRICHTUNG.

189005308 VORRICHTUNG ZUR STUFENLOSEN STEUERUNG singlp use
ELEKTRISCHER VERBRALCHERNACH DEM
FHASENANSCHNITTPRINZE?, INSBESONDERE
MELLIGKEITSREGLERUND VERWENDUNG EINER SOLCHEN
VORRICHTUING,

199005309 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DIGITALEN BIT-SERIELLEN single use
SIGNALVERARBEITUNG
199007430 INTEGRATED CIRCUIT PACKAGING single use

199008011 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ VON ANSCHLUESSEN single use
INTEGRIERTERSCHALTKREISE

199008028 VERFAHREN FZUR HERSTELLUNG VON MIKROKRISTALLIN single use
KUBISCHEN BORNITRID-SCHIGHTEN

199008029 HALBLEITEREILEMENT MIT EINER SCHWACH DOTIERTEN singla use
SILIZIUM-SCHIGHTMIT EINER FIN-DIODENS TRUKTUR.

199008030 HALBLEITERELEMENT MIT EINEH SIZILIUM-SCHICHT. single use

199008039 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR NACHLAUFSYNCHRONISATION single use

193008040 VERFAHREN ZUM SCHUTZ EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG single use
GEGEN DAS AUS-LESEN SENSITIVER DATEN

199008067 PASSIVIERTES HALBLEITERBAUELEMENT single use

T2IN08079  VOHRICHTUNG ZUR BEFEHLSBEREITSTELLUNG IN EINEM single use
MIKROPROZESSOR

193008080 VERFAH REN FUR EINGSTELLUNG DES MASSENFLUSSES EINER  single use
GASKOMPONENTERIN EIN EM GASGEMISCH MITTELS
OFTISCHER ABSORPTION UND ANWENDUNGDES

VERFAHRENS,
199008529 VERFGHREN ZUR ERZEUGLUING CINER RESISTSTRUKTUR singfe use
189008535 VERFAHREN ZUR ERZEUGLING EINER RESETSTRUKTUR single use
Diese Liste arthilt die im Nachtrag vom 1. Jun 1888 aufgefunnen Schutsrechisfariiion CRCIC
korrigion um dan Nachtrag vom 20, Dezoembor 2001, Saeite 29 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Arnlage D2 (alngle use) und D3 (duai use) Schutzrechte
Aurigetityle Schutmchie gelten &l it Wik zom 1. Apwil 1898 von S4G in IEX wingubracht,

199008598

PHOTOSTRUKTURIERUNGSVERFAHREN

single yse

199008599 N-TERT.-BUTOXYCARBONYL-MALENIMID single Lse

1499008600 MISCHPOLYMERE. single uso

193008607 PHOTORESIST single use

199008602 PHOTOUITHOGRAPHISCHE STRUK TURERZEUGUNG single use

199107001 SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL single use

189101007 SPEICHERZELLENANOMADNUNG UND VEREFAMIEN LU DEREN sincge wse
BETRIEB.

189101003 SCHALTUNGSANORMNUNG ZUR ABBILDUNG DES LOGISCHEN single use
ADRESSRAUMS EINERPROZESSOREINHEIT AUF OEN
PHYSIKALISCHEN ADRESSRAUM EINES SPEICHERS

199101005 VERFAHREN ZUM TESTEN EINES ALS MAKROZELLE AUF EINEM single use
HALBLEITER-BAUSTEIN ANGEORDNETEN SPEICHERS NACH
DEM SELBSTTESTPRINZIP.

199101010 ANORDNUNG ZUM UMWANDELN EINER OPTISGHEN WELLE  single use
KLEINER FLECKWEITEIN EINE WELLE GROFSSERER
FLECKWEITE

199101012 AMPLITUDENHEGELEINRICHTUNG. single use

199101013  VERPOLUNGS-und UEBERSPANNUNGSSCHUTZ FUER dual use
SCHALTUNGSANORDNUNGEN,

196101022 INTEGRIERTE SCHALTUNG ZUR ERZEUGUNG EINES RESET-  single use
SIGNALS

199101027 VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG DER VERLUSTLEISTUNG BEl  dual use
EINRICHTUNGENZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN-und
ENERGIEUEBERTRAGUNG SOWIE ANORD-NUNG ZUR
DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.

199101028 VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG DER VERLUSTLEISTUNG BE!  single use
EINRICHTUNGENZUR BERUEHRLINGSLOSEN DATEN- UND
ENERGIDUEBERTRAGUNG SOWIE ANORD-NUNG ZUR
PURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS

199101030 VERFAHAEN ZUR HERSTELLUNG EINER TRAGBAREN single use
DATENTRAEGERANORDNUNG.

199101037 SCHALTUNGSANOQRDNUNG ZUR GENERIERLING EINES aingle use
RUECKSETZSIGNALS

199101060 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINES single use
TAKTSIGNALES MIT EINUMPHASENRECHENWERK

198101064 INTEGRIERBARE TONGEBERSCHALTUNGSANORDNUNG single use

199101065 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BIPOLARTRANSISTORS single use

199101069 OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT FUER DIE KOPPLUNG  single uso
ZWISCHEN UNTER-SCHIEDLICH DIMENSIONIERTEN
WELLENLEITERN

199T1HO8E  INTEGRIERBAMER SHUNT-REGLER. dual use

Diese Liste enthal cie im Nachirag vom 1. Jini 1998 alfgaiinnen Schutsrehistamiian CRC G

korrigior wrn dan Nachiag vom 20. Dexembar 2001, Soite 30 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D32 (dual use) Schutzrechte

Autgetitne Schutzmctts gelea alg rit Wirkungs 2o 1. Apeil 1999 vonr SAG n IEX ebyyabracht.

198161093 REGELSCHALTUNG FUER CINEN singe use
SUBSTHATVORSPANNUNGSGENERATOR,

199101096 STEUERVERFAMREN FUER EINEN SPANNUNGSWANDLES MIT gsingle use
GROSSEM EINGANGS-SPANNUNGSBEREICH UND DIE
VERWENDUNG EINES SOLCHEN VERFAMRENS.

199101111 VERFAHHEN ZUR DATENUEBEM IRAGUNG VON EINERH dual use
STATIONAEREN EINHEIT ZUEINER EINEN DATENSPEIGHER
LUND EINEN ZUGEHOQERIGEN
SCHUTZSPEICHERAUFWEISENDEN BEWEGLICHEN EINMEIT

189101119 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TESTEN INTEGRIERTE zingle use
SCHALTLINGEN

1931071120 VERFAHRENUNDSCHAL TUNGSANORDNUNGZURNICHTL INEARE single use
N VERKNUERPFUNGZWEIERBINAERWORTE.

199101133 PROZESSORSOHALTUNG. single use

199101144 GEOMETRISCHERMOS-TRANSISTOR dual use

189101147 TREIBERSCHAL TUNGMITVERRINGERTERVERLUSTLEISTUNG singly use

193191154 PEGELUMSETZSCHALTUNG single Jse

1991071162 VERFAHBENZUMKURZZEITTEMPERM single use
EINERHALBLEITERSCHEIBEDURCHBESTRAHL UNG

199101164 VERFAHRENZURHERS TELLUNGEINESTHYRISTORSMIT single use
EINSTELLBARERKIFESPANNUNG

1991170 VERFAHREN ZUM TESTEN EINES DATENSPEICHERS UNDZ single use

UGEHOERIGENSCHLUITZ-
SPEICHERSUNDANORDNUNGZURDURCHFUEHMRUNGDESYERFA

HRENS.
199101188 SIGNALPEGELWANRLER single yse
199101188 FREILAUF-TRANSISTORSCHALTUNGSANORDNLING single L5
193101190 AUSGANGEPUFFERVERSTAERKERMITGHOSSEMSIGNALHUE single use
188101191 AUSCGANGPUFFERVERSTAERKER single use
189101195  EINRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN-UND dual use

ENERGIEUEBERTRAGUNGSOWIE VERFAHREN ZUM BETRIER
EONER SOLCHEN.

1931196 OSZILLATORSCOMALTLING single use

199101208 CINRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN-und dual use
ENERGIEUEBERTRAGUING

199101211 SSHALTUNGSANORDNUNGZURASIGNALREGRENZUNGUNDFELD single uge
STAERKEDETEKTION

19911214 PHOTODETEKTORINSILIZIUMFUERDENBEREICHYVONT 3UM singlo uso
1981012158 OPTOELEKTRONISCHESENDEVORRICHTUNG single use
199101223 DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT single use
1897101224 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MOS-TRANSISTORS single yso

Diese Liste enthilt die im Nacht g vom 1, Juni 1988 abigefihnen Sehumrechistamion, " cpoIC
korrigiert um den Nachtrag vom 20, Pezember 2001 Geitg 31 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in {FX nfinasn

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetizhre Schutziechte gelten aty mit Wikany zum 1. Aprll 1999 vor SAG it IEX eingubacht.

199101226 SONDERZEICHENSATZ FUER TELETEXT single use

199101232 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHALTEN VON single use
ANALOGSIGNALEN AN EINE AUS-GANGSKLEMME

199101234 SCHALTUNG ZUR KLEMMUNG VON VIDEOSIGNALEN single use

199101235 VERFAHREN ZUR DATENUEBERTRAGUNG FUEH CINEN single use
HALBLEITERSPEICHER UNDHALBLEITERSPEICHER ZUR
DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS

199101237 SCHALTNETZTEIL single use

199101239  LOGIKSCHALTUNG FUER ASYNCHRONE SCHALTUNGEN MIT N-  single use
KANAL-LOGIKBLOGHK UND DAZU INVERSEM B-KANAL-
LOGIKBLOCK

199101246 LEITBAHNANCORONUNG FUER HOECHSTINTEGRIERTE single use
SCHALTUNGEN

199101280 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR KONTAKTLOSEN ENERGIE-und dual use
DATENUEBERTRAGUNG MIT HILFE VON WECHSELSPANNUNG
UND INDUKTIVEM UERERTRAGER

199101301 HALBLEITERBAUELEMENT UND VERFAHREN 2U SEINER single uge
HERSTELLUNG

189101306 OREH-TISCH ZUM EINSATZ IN SPRUEHPROZESSANLAGEN single use

199101338 LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT UND VERFAHREN ZU  dual use
DESSEN HER-STELLUNG.

199101245 INTEGRIERBARER STROMSPIEGEL singlc uso

193101355 OPTOKOPPLER single use

199101357 SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN dual use
STROMGESTEUERTEN VERSTAERKER

199101365 TTG-DFB-LASERDIODE. single use

199101366 DURCHSTIMMBARER HALBLEITERLASER AUF single use
SEMISOLIERENDEM SUBSTRAT.

199101371  KOMPAKTE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG UND singie use
VERFAHREN ZU DEREN HER-STELLUNG,

199101376 FILTER MIT EINSTELLBARER FLANKENSTELHET singlo use

199101403 INTEGHIERTER FEEQUENZSYNTHESIZER-SCHAL TKBEIS FUER  single use
SENDE UND EMPFANGSBETRIER

199101405 VERFAMEEN ZUM BELOTEN UND MONTIEREN VON single use
LEMTERPLATTEN MIT BAU-ELEMENTEN.

199101445 DIGITALE LOGIKSCHAL TUNG ZUR BESTIMMUNG DES duat use
MINIMUMS ODER DESMAXIMUMS VON ZWE! OPERANDEN

199101457 SCHALTUNGSANGRDNUNG FUER EIN FREISCHWINGENDES single use
SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL,

199101469  INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANOBDNUNG MIT EINEM single use
AMALOGEN NETZWERK

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1088 sutgetihren Sehutsrechistamiien. " apa i

korrigiert v dar Nachitrag vom 20, Dezember 2007 . Spie 32 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Infinesn
Anlage D2 (slngle use) und D3 (dual use) Schutzrechte npiean

e

Autgetihre Schuts et gelten als it Wirkung zoret 1. Apcil 1998 vort SAG in IFX singmbracht

189101470 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANOQBRDNUNG MIT EINEM sifghe use
AMALOGEN METZWERK

199101473  INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERSCHALTUNG UND single use
VERFAHREN ZU IHREMBETREIREN

199107474 INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERSOHALTUNG UND single use
VERFAHHEN ZU IHREMBETREIBEN

199101491 GERAET ZUM VERARRBFITEN VON IN ZEIL EN AUFGETELTEN single use
VIDEQSIGNALEN

199101483 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SEITLICH single use
BEGRENZTEN, EINKRISTALLI-NEN GERIETES AUF EINEM
SUBSTRAT UND DESSEN VERWENDUNG ZUR HER-STELL UMNG
EINES MOS-TRANSISTORS UND EINES BIFOLAKRTRANSISTORS

191504 EMPEFANGSGERAET FUER HOCHPREQUENZSIGNALE single use

199101513 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINER SELBSTJUSTIERTEN single use
KONTAKTLOCHAN-ORDONUNG UND SELBSTJUSTIERTE
RONTAKTLOCHANORDNUNG

199101514 VERSTEIFUNGSRING FUER NADELKARTEN single use

189101516 GERAET ZUM VERARBEITEN VON IN ZEILEN AUFGETEILTEN SiNCHe use
VIRDEOSIGNALENMIT EINER DRIITALEN
SYNCHRONABRTRENNSTUFRE

199101519 VERFAHREN ZUR SERIELLEN UEBERTRAGUNG VON DIGITALEN single use
DATEN

1991071556 AIKTIVES OBERWELLENFILTER single use

199101558 GEHAET ZUM VERARBEITEN VOMN IN ZEILEN AUFGETEILTEN sifgpie use
VIDEOSIGNALEMN,

199101566 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GRABENSTRUKTUR IN single use
EINEM SUBSTRAT

189101567 STEUERBARER SPANNUNGSREGLER single use

199101578 DATEN-SLICER-SCHALTUNG sIle use

1931879 EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR GEWINNUNG DER single use
BINACREN DATEN-INFORMATION EINES IN EINEM VIDED-
BASISBANDSIGNAL ENTHALTENENDATENSIGNALES

198101886 VEORFAHREN ZUR STRUKTURIERUNG CINER SCHICHT single uge

198101589 ADDIER-VERGLEIGHS- singlc use
AUSWAMLACSISCHMETTERLINGSSCOHALTUNG FUER VITER-
BIDEKODIERE, BE| DER DIE ARDIERVORGAENGE VOM
ZAEHLERN ALSGEFUEHRTWERDEN

199101590 SCHALTUNGSANCRONUNG ZUR SIGNALBEGRENZUNG UND single use
FELDSTADRKEDRDETEKTION.

199101592 SCHALTUNGSANORONUNG ZUM SCHUTZ INTEGRIERTER singla use
SCHALTKREISE

Diese Liste enthilt die it Nachtrag vor 4. Juni 1889 aufgeliifiien Schutzrechstamiion. ™ 7 Gh6 o

korrigiart um dan Nachlrag vom 20. Dexarmber 2001,
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JiBARRY . BRETSCHNEIDER COMPANY:CQ/0 MORRISON 2 FOERSTER L Li?

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutztechte

Aulgetishrie Schuttrschts gelinn als mit Widkaung zum 1. April 1099 von SAG in lEX eingatbiracht.

infinzan

199101604 ANORDNUNG ZUM OPTISCHEN ANSCHLUSS MINDESTENS single Lse
EINES OPTISCHENSENDE-EMPFANGSELEMENTES AN EINEN
LIGHTWELLENLEITER

199101675 HERSTELLVERFAHREN FUER EINEN LEISTUNGS-MISFET single use

1899101634  INTEGRIERTE KOMPARATORSCHALTUNG single use

199101639 VERFAHAEN ZUM SELBSTTEST VON MIKROPEOGRAMMIERTEN single use
PROZESSOREN

199101648 BITLEIMUNGSANORDNUNG FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN single use
199101649 SCHALTUNGSANCORDNUNG ZUR PULSWEITENMODULATION gingle use

1901656 DIGITALE NACHRIGHTENVERMITTLUNGSEINHEIT dual use

199101685 VERFAMREN ZUR SCHNELLEN ABKUEHLUNG BEIM single uge
KURZZEITTEMPERN EINERHALEBLEITERSCHEIBE

198103201 HOUHWAERMEBESTAENDHGE POSITIVEESISTS LIND dual use
VERFAHREM 2R

HERSTELLUNGHQCHWAERMEBESTAENDIGER
RELIEFSTRUKTUREN

188103508 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES BOTTOM-RESISTS single use

188104001 FPOSITIONIEREINRICHTUNG ZUR EXAKTEN singte use
FOSITIONIERUNGEINES ZYLINDRISCHEN STIFTES

199104015 OFTISCHER SCHALTER single use

189104016 VORRICHTUNG ZUR KOPPLUNG VON LICHTWELLENLEITERN single use

1997047109 VERFAHREN ZUM TRENNEN EINER OFTISCHEN single use

WELLENLEITERFASERUND VERFAHBEN ZUM HERSTELLEN
EINES ENDSTUECKES EINEROPTISCHEN WELLENLEITERFASER

199104808 MULTICAST SERVER APPARATUS single use

THI0EI0T VERFAHREN ZUM SCHUTE EINES NAGH BEM dual uze
PHASENANSCHNITTPRINZIP GE-STEUERTEN ELEKTRISCHEN
VERBRAUCHERS UND ANORDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG
DES VERFAHRENS,

199105302 SCHALTUNGSANOMDMNUNG ZUR ANSTEUERUNG EINES MOS- dual use
LEISTUNGETRANSISTORS

199105303 ANALOGE VERZOEGERUNGESCHAL TUNGSANORDNUNG single use
199107473 PROTECTION APFARATUS FOR SERIES PASS MOSFETS single use

199107474 METHOD OF FORMING SHALLOW JUNCTIONS IN FIELD EFFECT single use
TRANSISTORS

199107478 METHOD OF DEFPOSITING CONDUCTORS IN HIGH ASPECT single yse
RATIO APERTURESUNDER HIGH TEMPERATURE CONDITIONS
199708070 VEHFAHREN ZUM ANISOTROIEN TROCKENAETZEN VON single uge

ALUMINIUM BZW. ALU-MINIUMLEGIERUNGEN ENTHALTENDEN
LEITERBAFHNEBENEM IN
INTEGHRIERTENMALBL EITERSCHALTUNGEN

Diewe Liste enthilt die im Nachtrag vem 7. Juni 1996 aufgetihnen Schutirediistamiien, " apa I
karegtart um den Nachtiag vom 20, Derember 2001, Soitg 34 von 186
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JIBARRY E. BRETSCHNEIDER  COMBANY:C/0 MORRISON # FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetihrie Sctuitrmchte gelen als it Wikkung zur 1. Apdd 1999 von SAG in IFX Bl acht.

Infieeen

198108017 ODERODIERTE AUSLESESCHALTUNG single use

199108033 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DOTIERTEN GEBIETES single use
IN BEINEM SUB-STRAT

199108047 SCHALTUMNGSSTRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM single use
KONDENSATOR UND VERFAHIIEN ZU DESSEN HEMSTELLUNG
1991080563 FUZZY ((OGIC CONTEOLLER MIT QFTIMIERTER single use

SPEICHEROHGANISATION

189108060 VERFAHREN ZUR PLASMAUNTERSTUEZTEN ABSCHEIDUNG single use
VON SCHICHTEN AUSDER GASPHASE (PECVD) MIT EXTERNER
MIKROWELLENANREGUNG BE| DERHERSTELLUNG
INTEGRIERTER HALBLEITERSCHALTUNGERN

199108067 VLRFAMREN ZUR PLASMAUNTERS TUEZTEN single use
SCHEIBENREINIGLING BEI DERHERSTELLUNG INTEGRIERTER
HALBLEITERSCHALTUNGEN

199708063 VERFAHREN ZUM PLASMAAETZEN MIT single use
MIKROWELL ENENERGIEGESPEISTERVORANRBEGUNG DER
AETZGASE BRI DER HERSTELLUNG INTEGRIERTER HALB-
LEMTERSOHALTUNGEN UND VERWENDUNG DES VERFAMRENS

199108064 VERFAHFEN ZUM ISOTROPEN DOWNSTHEAM-PLASMAAETZEN single use

MIT MIKROWELLENL ANREGLING BEI DER HERSTELLUNG
INTEGRIERTER HALBLEITERSCHALTUNGEN

189108149 EIN-TRANSISTOR-SPEICHERZELLENANCRONUNG UND single use
VERFAMREN ZU DEREN HER-TELLUNG

199201006 VERFAHREN ZUM UEBERWACHSEN VON {{1-y- single use
MALBLEITERMMATERIAL

199201021 ABSTIMMEARE LASERDIQDE. single use

199201024 HALBLEITERMODUL MIT MOHER ISOLATIONS-UND dual use

WAERMELEITFAEHIGKEIT

189201032 VERFAHREN ZUR SCHNELLEN UND SCHONENDEN REINIGUNG  single use
VON INSBESONDEREREIM ABSCHNEIDEN UND AETZEN VON
SCHICHTEN AUF SILIZIUMSUBSTRATENVERWENDE TEN
REAKTIONSKAMMERN DURCH PLASMAAETZEN

199201036 VERFAHREN ZUR MEBSTELLUNG EINES PERFORIEMTEN single use
WERKSTUECKES.,

199201056 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONTAKTES ZU single use
EINERGRABENKONDENSATORBLEKTRODE

199201057 SCHMITT-THRIGGER single use

1992010658 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANDORONUNG single use

199201068 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ZWISCHENSPEICHERN EINES single use
BITS UMD DERENVERWENDUNG ALS
ADRESSIWISCHENSPEIGHER.

199201079 SCHALTUNGSANCRONUNG ZUR LASTSTROMBEGRENZLING aual uso
EINES LEISTUNGS-MOSFET

Digue Liste entha m Nachtrag vom 1. Juni 1899 agfgefinrten Sehutsrechtstamiien, 77 epe 6
kerrrigiart um gen Nashirag vom 20, Dezermber 2004, Snitg 35 von 186
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2:BARRY E. BRETSCHNEIDER

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX l;;?i;rean |
ELIE REL IO "

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Actgetidute Schutzmchte gelten als mit Wirkung zue §. Aped 1999 von SAG In IFX engabracht,

198201088 SYNCHRONES, DIGITALES SCHALTWERK singhes use

198201116 SCHUTZSCHALTUNG FUELH EINEN LEISTUNGS-MOSFET, DER dual usa
EINE INDUKTIVELAST TREIGYT

199201114 LESTUNGESTHRANSISETOR MIT MULTIFINGERKONTAKTEN single use

199201116 SIGMA-DELTA-MODULATORM single use

199201119 SCHALTUNGEANORDNUNG ZUM UEBERAWACHEN EINEH single use
VERSORGUNGESPANNUNG

199201120 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ALUMINIUM- single use
DOTIERUNGSPFRORILS

193201127 INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT THANSFERELEMENT single use

199201128 VERFAHREN ZUM DARSTELLEN VON TEXTSEITEN AUF DEM single use
BILDECHIRM EINESFERNSEHGERAETS

1992014134 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
VERMINDERUNG VONMINORITAETSTRAEGERINJEKTION

799201141 INTEGRIERTER MIKROFPROZESSOR single use

189201169 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINES tingle use
FELDEFFEKTTRANSISTORS

199201172 VERFAHHEN ZUR HERSTELLUNG EINES single use
BIPOLARTRANSISTORS IN EINEMSUBSTRAT

1992071209 TOMNRUFSCHALTUNG cdual use

199201210 INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER MIT single use
REDUNDANZEINRICHTUNG

199201234 VERFAMBEN ZUR HERSTELLUNG EINES RONTARKTLOOHS 21 single use
EFINEM DOTIERTENBEREWCH

199201248 ASYNCHMONE LOGIKSCHALTUNG FUER DEN Z-PHASEN- single use
BETRIEB

199307755 THYRISTOR MIT DURCHBRUCHEEREICH dual uso

1992071266 AKTIVES FREILAUFELEMENT dual uce

199201268 INFORBMATIONSUEBERTRAGUNGSSYSTEM, BESTEMEND ALUS ol uge
BINER SCHREREIB/LESEEINMEIT UND EINER TRAGBAREN
DATENTRAEGERANORDNMUNG

199201279 SCHALTBARE STROMQUELLENSCHALTUNG UND singie use
VERWENDUNG EINER SOLCHEN INEINER
PHASENDETEKTORANORDNUNG

199201280 VERFAHHEN UND DATENTRAEGERANCRDONUNG ZUR single use
ECHTHEITSERKENMNUNGVON SPEICHERCHIFS

199201281 VERFAHAEN ZUM EINSTELLEN VON PLL-PARAMETERN single use

199201282 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER PLANAREN A'1- singie use
HALTIGEN SCHICHT AUF EINEM SUBSTRAT MIT
LOCHSTRUKTUREN AN DER OBERFLAECHE

Diese Liste enthilt die Im Nachtrag vem 1. Juni 1999 aufgefihren Schutzrechtsfamilion, CCRCIG

worigiart wim dan Machtrag vom 20, Dezermber 20071,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Agetitre Schuemnatte gelten ale mit Widung zum 1. Aprll 1999 von SAG In IFX aingubcactt,

infinson

198201307 ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-FET MIT dual use
SOURCESEITIGER LAST

199201311  INTEGRIERTE HALBLEMTERSPEICHERANQRDNUNG zingle use

199201312  INTEGHIERTE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG single use

199201316 OPEFATIONSVERSTAERKER MIT HOHER single use
GLEICHTAKTUNTERDRUECKUNG

189201320 FUZZY LOGIC CONTROLLEM MIT HOMER single use
VERARRBEITUNGESGESGHW INDIGKEIT

199201340 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES INTEGRIERTEN single use
HALBLEITERSFEICHERSMIT VOHGEGEBENER
SPEICHERKARPZITAET

189201367 HERSTLLLVERFAHREN FUER EINE single use
HALBLEITERSPEICHEBANQRDNUNG

T899201369 HERSTELLVERFAHREN FUER EINEN single use
SCHUESSELKONDENSATOR

199201370 GLOBALES PLANARISIERUNGSVERFAHREN FUER single use
INTEGRIERTE HALBLEITER-SCHALTUNGEN ODER
MIKROMECHANISCHE BAUTEILE

199201380 VERFARREN ZUR HERSTELLUNG FINER MODENSPLITTER- single use
STRUKTUR

1989201383 SCHALTSTUFE dual use

199201389 INTEGRIERBARE TREIBERSCHALTUNG FUER EINE REAKTIVE  dual use
LAST

198201393 MEODULIERBARE LASERDIODE FUER HOHE FREQUENZEN, single use

199201394 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON single use
SPEICHERKONDENSATOREN FUER DRAM-ZELLEN

1982014068 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
REFERENZSPANNUNGSERHOEHUNG

189201474 SCHALTUNGSANQRDNUNG ZUR LASTAUFSCHALTUNG UND dual use
LASTUEBERWACHUNG

1982071415 ELEKTROMNISCHE SCHALTEINRICHTUNG FUER EINE single use
KALTLEITERLAST

185201444 OPTISCHER WELLENLEITEMKOPPLER single use

193201457 VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR RAUSCHREDUKTION BEl  dual use
FERNSEH-ODERVIDEQSIGNALEN

199201468 VERFAHREN ZUR LOKAL UND GLOBAL PLANAMISIERENDEN single use
CVD-ABSCHEIDUNGVON SI021SCHICHTEN AUF
STRUKTURIERTEN SILIZIUMSLIBSTRATEN

199201469 SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER WHETS-RECHENEINHET single use

(HOST-CRU), BINEMFUZZY-LOGIC-COPROZESSOR UND BINEM
WISSENSBASIS-SPEICHER

- CRCIG
Selte 37 ven 186
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Kurzfassung des Einbringunygsvertrages SAG in IFX

Atilage D2 (single use) und D3 (dua! use) Schutzrechte
Audgeldhcy Schutzmechite gulten als enit Witkkung zom 1. Apeil 1999 vonr SAG I IEX singobracht.

189201471 ANSTEUEASCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-MOSFET MIT  single use
SOURCESEITIQERLAST
199201487 LEISTUNGS-MOSFET MIT VERBESSERTER AVALANGHE. single use
FESTIGKEIT
199201489 ORAM-ZELLENANORDNUNG single use
189201513 DIGITALER S$TROMSCOHALTES single ugse
199201522 VERFAHREN ZUR ENZEUGUNG EINER AUS SCHALTKREISEN sitigfle use
BESTEHENDENSCHALTUNG MIT HILFE EINES RECHNERS
199201534 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PLANARISIERLING single use
EINER SCHICHT AUFEINEM HALBLEITERSUBS TIRAT
189207536  INTEGRIERBAFE TONGEBERSCHALTUNG single use
199201537 TREBERSTUFE FUER LOQIKSCHALTUNGEN single uze
199201540 LEISTUNGSHALBLEITER-MODUL, single use
199201548 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM VERSTAERKEN UND HALTEN  single use
VON DATEN MIT VER-SCHIEDENEN
VERSORGUNGESPANNUNGEN
199201592 ANORDNUNG ZUR GEOMETRIEERFASSUNG MIT HALL- single use
ELEMENTEN
199201693 ANORDNUNG ZUR ERFASSUNG DER single use
PROSSELKLAPPENSTELLUNG IN EINEM VER-
BRENNUNGSEMOTOR MIT HALL-ELEMENTEN
199201594 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM UMFORMEN EINES single use
SYMMETRISCHEN GEGENPHASIGENE INGANGSSIGNALES IN
EIN UNSYMMETRISCHES EINPHASIGES AUSGANGSSIGNAL
199201595 MOS-TRANSISTOR single use
189201614 HALBLEITERKOERFER MIT VERLOETETER TRAEGERPLATTE  gingle use
199201616 CMUB-PUFFERSCHALTUNG single use
195231621 SPEICHERELEMENT single use
199201622 HALBLCITERLASER AUS EINER AKTIVEN SCHICHT UND ZWE!  single use
DIQDEN
199201624 ANORDNUNG ZUR TAKTRUECKGEWINNUNG single use
189201626 VERFAHREN UND SCHALTUNG ZUR BILDKORBEKTUR BE! single use
EINER BILD-IN-BILD-DARSTELLUNG VON
ZEILENVERKAEMMTEN VIDEOSIGNALEN
199201628 INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG single uso
199201629 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BAUELEMENTES MIT  single use
POROESEM SHLIZILIM
199201630 INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG single use
199201631 ANTIREFLEXSCHICHT UND VERFAHREN ZUR single usc
LITHOGRAFISCHEN STRUKTURIERUNGEINER SCHICHT
199201633 [INTEGRIERBARER SHUNT-REGLER single use
Diese Liste enthilt die im Nacnirag vom 1. Juni 1008 alfgetihnen Schutsrechistamilien. ™ ¢pe &

korrigiart um dan Nachirag vom 20. Dazersbor 2004, Sole 38 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Artlage D2 (single use) und B3 (dual use) Schutzrechte
Audgetdhete Schutzrechts gelien als it Wirkung zum 1. Apcil 1998 von SAG in 1EX eirmebracht.

infinean

199201639 HALBLEITERVORRICHTUNG MIT EINEM SYSTEMTRAEGER UND single use
EINEM DAMIT VER-BUNDENEN HALBLEITERCHIP SOWIE
VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

199201641 MIKROPROZESSOR MIT CEU UND EELROM dual use

193201656 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHAL TUNGSANOHINUNG single use

199201664 STRAHLKOPPLER single use

188201676 ELCKTRONISCHER BAUSTEIN MIT EINEE single uge
SCHIEBEREGISTERFPRUEFARCHITEKTL RBOUNDARY-SCAN)

199201683 VERFAMREN ZUM PLASMACHEMISCHEN THROGKENAETZEN gingle uso

VON SI3N4-SCHICHTENHOCHSELEKTIV ZU SIQ2-SCHICHTEN
199201686 KERAMIKGEHAEUSE MIT AUFGELOETETEM METALLDEGKEL single use
189201692 HALBLEITERVORRICHTUNG AUS EINEM HALBLEITERCHIP UND single use
EINEM SYSTEM-TRAEGER
198201694 STRAMLROEHRE FUER EINE IONENIMPLANTATIONSANLAGE single use
199201705 CMOS-CINGANGSSTURE single use
19921708 MERSTELLVERFAHAREN FUER EIN SELBSTJUSTIESTES single uze
KONTAKTLOCH UNDHALBLEITERSTRUKTUR

199201720 VERFAHREN ZUR VORSTEUERUNG EINES SCHALTNETZTEILES dual use
ZUM ALISGLEICHVON SCHWANKUNGEN DER
SPRISESPANNUNG UND SCHALTUNGSANORDNUNG
ZURDURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS

199201723  INTEGRIERTE SCHALTUNG ZUR ERZEUGUNG EINES RESET- single yze
SIGNALS

199201731 OFTISCHE UEBERTRAGUNGSEINRICHTUNG FUER DIE duzf use
UEBERTRAGUNG OPTISCHERSIGNALE IN
WELLENLAENGENMULTIPLEX, AUF EINER VIELZAHL
BENACHBARTEROPTISCHER TRAEGERWELLENLAENGEN

19FITTAZ ANCRDONUNG ZUR FREQUENZUMSETZUNG single uae
199201740 VERFAMBEN ZUM HERSTELLEN BINES HAL BLEITER- single use
MODLH AUFBALIG

198201748 SCHALTUNGSANORDONUNG ZUM UMWANDELN VON DIGITALEN dual use
TONSIGNALEN

18992017871 ABSCHALTEARER THYRISTON dual use

199201762 GTO-THYRISTOR dual use

199201775 MONCUTHISCH INTEGRIERTE LASERDIODE-KOPRLER- single use
KOMBINATION

TY99201780 SENSCORANCHRDNUNG ZUR ERFASSUNG VON dual use
FINGERABDRUECKEN UND VERFAHRENZU DEREN
HERSTELLUNG

199201791 VORRICHTUNG ZUM KUBHLEN EINER IN EINEM GEHAEUSE single use
ANGEOHDNETENELEKTRC}NISGHC—"_N SOHALTUNMGSANORDMNUNG

Diese Liste snthillt die im Nachtrag vom 1. Juni 1598 aufgetinnen Schutzrechisfamilien, GPCIe

korrigiert urn den Nachiag vom 20, Dezembaor 2001, Selte 39 vorr 186
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JiBARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0Q MORRISON % FOERSTER LLD

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Auttetiibuty Schuteracits gelten ol eolt Widkairag 2o 1. Aprll 1999 von SAG I 1EX eingebiracht,

Infireen

199201792 SCHALTSTUFE IN STROMSCHALTERTECHNIK single use

189201855 SPERRWANDLER-SCHALTNETZITEIL MIT SINUSFOERMIGER single use
STROMAUFNAHME

193201856 LEICHENTSATL FUER TELETEXT single use

TAGZ01877F  VERFAHREN ZUM ANZEIGEN VON AUS VIDEOTEXTSIGNALEN single use

GEWONNENENINFORMATIONEN AUF EINEM BILDSCHIRM UND
VORRICHTUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHRENS

198201881 SPANNUNGSGESTEUERTER MIKROWELLEN-OSZILLATOR sinyle yse

1892071886 MIKHOPROZESSOR MIT EINER INTEGRIERTEN ginglo use
BUSBTEUEREINHEIT

199201887 BICMOS-OPERATIONSVERSTAERKER UND SEINE single uze
VERWENDUNG

199201888 DIREKTIONALER QPTISCHER SENDE- UND EMPFANGSMODUL single use

1899201898 VERFAMREN ZUR HEASTELLUNG EINES SEITLICH single use

BEGRENZTEN, EINKRIS-TALLINEN GEBIETES MITTELS
SELEKTIVER ERPITAXIE UND DESSEN ANWEN-DUNG ZUR
HERGTELLUNG EINES BIPOLARTRANSISTORS SOWIE EINES
MOB-TRANSISTORS

199201903 TRISTATE-FAEHIGEE TREIBERSCHALTUNG single use

129201917 VERFAHREN UND DATENTRAEGERANORDNLUNG ZUR single usg
ECHTHEITSERKENNUNG VONSPEICHERCHIPS

199201812 GVO-THYRISTOM dual use

189201916 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SYNCHRONISIERUNG single use
EINES SIGNALGE-NERATORS AUF EIN EXTERNES TAKTSIGNAL

199201919 BIPOLARER HOCHFREQUENZTRANSISTOR single Lgo

18920136 VOHERICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON BAUELEMENTEN single use
UNTER VERWENDUNGEINES ADAPTERS

198203428 POSITIVRESIST single use

139203723 MAGNETOWIDERSTANDS-SENSOR MIT VERKUERZTEN duat use
MESSSCHICHTEN

199204011 OFPTISCHER SCHALTER single use

199204139 KOFPLUNGETEIL single use

199205307 (EITUNGSABSCHLUSS EINER TELEFONLETUNG single use

199205302 DIGITAL-ANALOG-WANDLER MIT GEWICHTETEM KAPAZITIVEN single use
WANDLERNETZWERK

198205303 SYNCHRONISIERBARER OSZILLATOR sirgyle use

199205304 INTEGRIERBARER NULLPUNKTDETEKTOR aingle use

183207433 CFRACTORY METAL CAPPED LOW HESISITIVTY METAL single use
COMNDUCTOR LINES ANDVIAS

Diese Liste enthiit die im Nachtran vom 1. Jini 1999 aufgefifiten Schutrechistarmiien, - ePCig

korrigiert um den Machtrag vom 20, Dezombar 2001, Seite 40 von 188
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetlibrte Schulzrechte goelten als mit Widaing zom 1. April 1999 vent S4G in IFX elgubracht.

199207434 ZAS FUSE FOR REDUCED BLOW-CURRENT HEQUIREMENTS single use

199207437 PRINTED CIRCUIT BOARD FOR MOUNTING SEMICONDUCTORS singho use
AMD OTHERCLECTROMC COMPONENTS

199207478 METHOD OF MAKING A CONDUCTIVE CONTACT ON A single uae
SEMICONDUCTOR BODY

199207510 PROCESS FOR THE MANUFACTURE OF A HIGH DENSITY CELL single use
ARRAY QF GAINMEMOHY GELLS

198207513 A DECODED-SQURCE SENSE AMPLIFIER WITH SFECIAL single use
COLUMN SELECTDRIVER VOLTAGE

199207515  SIGNAL SENSING CIRCUITS FOR MEMORY SYSTEM USING single use
PYNAMIC GAINMEMORY

199208010 ADAPTIVES NICHTREK(UMSIVES DIGITALFILTER. Single use

199208011 VERFAHBEN UND SCHALTUNGSANCRONUNG ZUR single use
BEWEGUNGSVEKTORGESTUETZTENFLIMMERREDUKTION BE]
EINEM FERNSEHEMPFAENGER

199208015 HALBLEITERSPEICHER single use

199208025

HALBLEITERANORDNUNG MIT MEHREREN
HALEBLEITERKOERFERN

single usoe

199208029 VERFAHREN ZUR ERZELGUNG VON GPM (CONTINUOLIS dual use
PHASE MODULATION)-SIGNALEN

199208051 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ALUMINIUM- single uso
POTIERUNGSFPROFILS

1992080568 FROGHEAMMIERBARE LOGISCHE SCHALTUNGSANORDNUNG single usa

199208068 INTEGRIEAT-OPTISCHE ANORDNUNG ZUR UMWANDLLING single use
EINER OPTISCHENWELLE RELATIV KLEINEREN
QUERSCHNITTS IN EINE OFTISCHE WELLERELATIV
GRORSSEREN QUERSCHNITTS

199208073 SCHALTEA FUER LICHTLEITER single use

199268077 SCHALTUNGSANORINUNG IN EINER INTEGRIERETEN single use
HALBLEITERSCHALTUNG

1899301007 GERAECT ZUM VERARBEITEN VON IN ZEILEN AUFGETEILTEN single usn
VIDEOSIGNALENMIT EINER EINRICHTUNG ZUM ERKENNEN
DER ART DER VIDEOSIGNALQUELLE

199307008 VERFAHREN UND DATENTRAEGERANORDNUNG ZUR dual use

199301009

ECHTHEITSERKENNUNG VONSPEICHERCHIPS

VERFAMREN ZUM HERSTELLUNG EINER KONTAKTE UND DIESE
VERBINODENDELEITERBAHNEN UMPASSENDEN
METALLISIERUNGESEBENE

singyle use

199301015 INTEGRIERBARE STROMQUELLENSCHALTUNG single use
199301016 STECKVERBINDERANORDNUNG single use
Digae Liste enthdlt die im Nachtrag vam 1. Juni 1999 atsfgetinrien Schutrrechtstamiien, CPCIC

korrigiar ur dan Nachirag vom 20. Dezermber 2001 .
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetiihrie Schuzrecide gelten ale codt Wik zum 4. Apeil 1999 vor SAG in lFX Bingabracht,

1899301034 VEBFAMREN ZUM BEGRENZEN DER FREQUENZ EINES single use
SPANNUNGEGESTELERTEMNOSZILLATORS N EINER
STEUERSCHALTUNG EINES RESONANZWANDLER-SCHALT-
NETZTEILS UND STEUERSCHALTUNG FUER EIN
HESONAMIWANDLER-SCHALTNETZ-TEIL

189301035 VORRICHTUNG UND VEREAMREN ZUM TAKTGEWINNUNG UND single use
ZEITBASISKORREKTURRBE! EINEM SYSTEM ZUR
BILDSPEICHERGESTUETZTEN WIEDERGABE VON VIDEQ-
SIGNALEN

199301041 ANSTEUERSCHALTUNG FUER EiN MOS- single uge
HALBLEITERBAUELEMENT MIT SQURCE-SEITIGER LAST

1099301043 VERFAHREN ZUH SYNCHRONISIERUNG ENES dugl use
SIGNALGENERATORS AUF EINEXTERNES TAKTSIGNAL UND
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUIR DURCHFUEHRUNGDESSELBEN

193301044 VERFAHREN ZLIR HERSTELLUNG EINER OREIDIMENSIONALEN single use
SOHALTUNGESAN-ORDNUNG

199307045 MULTIPLEXERANORDNUNG IN STROMSCHALTERTECHNINK single use

199301053 INTEGRIERT OFTISCHE ANQRDNUNG AUS single use
RIPPENWELLENLEITERN AUF EINEMESUBSTRAT

193301064 MOSFET MIT TEMPERATURSCHUTE single use

198301066 FREHAUFDICODE FUER EINEN GTO-THYRISTOR single use

199301470 SPALTEN-REDUNDANZ-SCHALTUNGSANORDNUNG FUER single uze
EINEN SPEICHER

1959301094 VERFAHREN ZUR RHOEMUNG DER SPANNUNGSFESTIGKEIT  aingle use
EINES MEHR-SCHICHTIGEN HALBLEITENBALIELEMENTS

199301156 VERFAHREN ZUR LICHTINDUZIERTEN BEHANIH UNG EINER single use
ORERFLARCHEEINES SUBSTRATS

193301165 LEISTUNGS-MOSFET single use

199301181 CRUCKSENSOR single use

199301182 BCSUHLEUNIGUNGSSENSOR single use

1499301198 ZWEIDRAMT-EIN-AUS-SCHALTER single yse

199301207 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG STABFOERMIGER gingle use
SIZAUMSTRUKTUREN

1993072068 TUNNELEFFEKT-BESCHLEUNIGUNGSSENSOR single use

198301207 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON TUNNELEFFEKT-8 single use
ENSOREN

1899301214 SENDER-EMPFAENGEHANCRDNUNG FUER HOEHERE single use
FREQUENZEN

199301217 VORRICHTUNG ZUR INFERENZESIL DUNG UND dual use
DEFULZIFIKATION UND IHRE VER-WENDUNG IN EINEM
HOCHAUFLOESENDEN FUZZY-LOGIC-COPROZESSOR.

Diese Liste snthidlt die im Nachtrag vom 1. Juni 1899 dutgetiinrten Schutzrechisfamilien, ergic

korrigior um dan Nochtrag vom 20, Dozombor 2001, Solte 42 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgatihrte Schutzmchte golten als mi Widng zoee 1. Aprit 1989 von SAS e lEX elngebragcht.

198301220 DIFFRAKTIVE OPTISCHE EINRICHTUNG ZUR OPTISCHEN single use
ABBILOUNG EINES RAUMPUNKTES AUF ANDERE RAUMPUNKTE

199301231 EINRICHTUNG ZUM DARSTELLEN EINES ERSTEN BILDES UND  single use
EINES ZWEITENBILDES AUF EINEM BILDSGHIRM

193301251 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR UEBERWACHUNG DER dual use
VERSORGUNGSSPANNUNGEINER PROZESSOREINHELT

199301262 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM single use
SCHUTZMITTEL

199301258 KONTAKTSTRUKTURIERUNG FUER VERTIKALE single uso
CHIFPVERBINDUNGEN

199301259 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES single Lse
HALBLEITERBAUELEMENTS MIT STROM-ANSCHLUESSEN FUER
HOHE INTEGRATIONSDICHTE

1993071260 HLRSTELLUNGSVERFAHREN FUER VERTIKAL KONTAKTIERTE  single use
HALBLEITERBAU-ELEMENTE

199301263 LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT PUFFERSCHICHT  dual use

199391268 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN  dual usc
EINER PSEUDOZU-FALLSFOLGE SOWIE DEREN VERWENDUNG

199301269 VERFAMAREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM dual use
ENTWERTEN EINER DEBIT-KARTE

199301271 MOS-HALBLEITERBAUELEMENT single use

199301282 HALBLEITERBAUELEMENT MIT PASSIVIERUNGSSCHICHT single uge

199301294  BIDIREKTIONALE OPTISCHE SENDE. UND single usae
EMPFANGSANORDNUNG.

199301300 VERFAHREN ZUR HERASTELLUNG EINER single use
PYRODETEKTORANORDNUNG

189301301 MIKROMECHANISCHES BAUTEL UND VERFAMREN ZU SEINER  single use
HERSTELLUNG

199301305 VERFAHREN ZUR AUTHENTIFIKATION ZWISCHEN ZWE! duat use
ELEKTRONISCHEN EINRICHTUNGEN

199301308 VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES BUSSYSTEMS SOWIE dual use
ANORONUNG ZURDURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS

199301309 HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER LATERALEN single use
BIPOLARTRANSISTOR

1993012310 VERFAHREN ZUR VEREINZELUNG VON CHIPS AUS EINEM single use
WAFER

199301311 VERFAHFEN ZUM ANISOTROFEN AETZEN EINER single use
ALUMINIUMHALTIGEN SCHIGHTUND VERWENDUNG EINER
HIERZU GEEIGNETEN AETZGASMISCHUNG

Diese Liste enth@lt die im Machtrag vom 1. Juni 1089 aufgefitiien Schumzrechtstamiien, " oPCIE

kerrrigiert uro dan Nachbiag veom 20, Dezernber 2007 Soito 43 von 166
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Aniage D2 (single use) und D32 (dual use) Schutzrachte
Autgetithre Schutrrechte gelion als mit Wikkung zom 1. Apxd 18999 von SAG n IFX eingatracht.

192301346 VERAFAHREN ZUR WOLFRAM-KONTAKTLOCHAUFFUELLUNG single uge
DURCH GANZFLAECHIGEWOLFRAM-ABSCHEIDUNG MIT
REDRDUZIERTER SCHICHTDICKE UND BRUECKAETZUNGMIT
INVERSEM LOADING-EFFEKT

198301357 QUASIHESONANZWANDLER-SCHALTNETZTEIL single use

193301362 VERFAHREN ZUR SCHMNELLEN INFERENZBILDUNG IN EINEM singie use
FUZZY-L OGIC-PROZESSOR

199301387 ZF-VERSTAERKER FUER EINEN SATELLITEN-EMPFAENGER single use

199301369 OSZLLATOR-DEMODULATOR-ANORDNUNG FUER BEINEN single use
INGUKTIVEN NAEHERUNGE-SCHALTER MIT MEMREREN
SCHALTPUNKTEN

192301370 VORABICHTUNG ZUR CIREKTEN VERARBEITUNG VON single use
LINGLUUSTISCHEN NICHT-UND ODER-QPERATOREN IN EINEM
FUZZY-INFERENGE-PROZESSOR

199301371 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ISOLATIONSGRABENS single use
IN EINEMSUBSTRAT FUER SMART-POWER-TECHNOLOGIEN

199301372 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ISOLATIONSGRABENS singlo use
IN EINEMSUBSTRAT FUER SMART-POWER-TEGHNOLOGIEN,

189307383 DIGITALE SCHALTSTUFE MIT STROMSCHALTER single use

199301384 LEITUNGSTREIBERSCHALTSTUFRE IN single use
STROMESCHALTERTECHNIK

199301399 STANDBY-SCHALTUNG FUER ELEKTRISCHE VERBERAUCHER single use

199301401 HERSTELLUNGSVEHFAHREN FUEH LATERALEN single use
BIPOLARTRANSISTOR

199301402 HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER LATERALE single use
BIPOLARTRANSISTOREN

199301403 HERSTELL UNGSVERFAHREN FUER LATERALEN single uze
BIPOLARTRANSISTOR

199307408 SCHALTUNGBANORONUNG FUER EINEN RINGOSZILLATOR gsingle use

199301417 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES GRARENS IN BINEM singie usa
SUDSTRAT UNDDESSEN VERWENDUNG IN DER SMART-
FOWER-TECHNCLOGIE

199301439 ANORONUNG ZUR AUSWERTUNG EINES HALL-SENSORS single uso

199301452 SEANNUNGSERZEUGUNGESCHALTUNG singhe wag

199301454 AUSGANGSSTUFE FUES OHYUTALE STROMSCHALTER single uso

199301455 LARUNGESPUMPE single use

199301456 VERFAHREN ZUR ABSCHEIDUNG CINER SCHICHT AUF EINEIR single use
SUBSTRATSCHEIBEDURCH SPUTTERN DURCH VERWENDUNG
EINES KOLLIMATORS

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefohrian Sehitzrechtstamilien, CPCIC

karrighart umn den Nachtrag vom 20. {azembar 2001, Soita 44 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
Anlage 02 (slngle use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Agetiivie Schutzrechie guitea als mit Witkung zom 1. Apelf 1096 von SAG in IEX slnsuiracht.

“infineen

199307461 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES single use
HALBLEITERSCHICHTAUFBAUS MITPLANARISIERTER
WBERFLAECHE UND DESSEN VERWENDUNG BE! DER MER-
STELLUNG EINES BIFOLARTRANSISTORS SCWIE EINES DRAM

199301479 PHASENAECGELANCHONUNG single use

1899301483 EINRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN SIGNAL-LIND dual use
ENERGIEUEBERTRAGUNG

199301492 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FESTSTELLUNG DES single use

VORHANDENSEINS ODERNICHTVORHANDENSEINS
MINDESTENS EINER FREQUENZ BEKANNTEN WERTES INEINEM
AUS MCHREREN FREQUENZEN ZUSAMMENGESE T ZTEM
EINGANGSSIGNALS

193301495 DOFPPLERRADARMODUL IN MIKROSTREIFENTEITUNGS TECHNIK single use
199301496 [LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT DRUCKKONTAKT dual use

199301497 SIGNALVERARBEITUNGSEINRICHTUNG aual use

199301502  INTEGRIERTE LEISTUNGSSTURE single use

188301504 CHIPKARTENMODUL singla use

1993071612 VERFAHREN ZUM AUFBEINGEN EINES OPTISCHEN singla yse
KOPPEZLMEDIUMS

199301574 DUENNFILMTRANSISTOR UND VERFAHREN ZU DESSEN singte use

HERSTELLUNG
199301527 VERFAHREN ZUM BETHEIBEN EINES BUSSES UND BUSSYSTEM single use
ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHRENS

199301542 ANQRONUNG ZUR ERZEUGUNG VON single use
BILDSCHIEMSTEUERSIGNALEN FUER AMEBILDSCHIRM
DASTELLBARE ZEIGHMEN

199301543 VERFAHREN ZUM AQUIRIEREN VON TELETEXTDATEN single uge

199301565 MESSVORRICHTUNG FUER DIE TREPPENSTUFEN- single uge
VOLTAMETRIE

199301570 SWITCHED-CAPACITOR-NETZWERK single use

199301871 SWITCHED-CAPACITOR-NETZWERK single uze

199301572 DATENUEBERTRAGUNGESYSTEM dual use

199301580 VERFARHREN FUR AUTOMATISCHEN dual use

SPRACHRICHTUNGSUMSCHALTUNG
UNDSCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES

VERFAHRENS
19331 591 STROMSPIEGEL single use
189301592 STROMSPIEGEL single use
193301593 STROMEPIEGEL single use
199301594 GEGENTAKTENDSTUFE MIT EINER EINSTELLUNG DES dual use

QUERSTROMS DER GEGEN-TAKTENPSTUFE

Diewe Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1088 aufgefifinten Schutzrechtstarniien. " &b 1
Rorrigiert urn dan Nachirag vom 20, Dezember 2001, Soeite 45 von 185
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Artlage D2 (single use) und D3 (dua! use) Schutzreghie

Autgetinrie Schutzrochty gelten alg tnit Wirkung surm 1. Aprll 1998 von SAG in IFX elgetracht

189307597  LICHTWELLENLEITERVERZWEIGUNGSANORDNUNG single use

199301608 HERSTELLVERFAHREN FUER EIN BITLETUNGSKONTAKTLOCH single use
EINER SPEICHER-ZELLE

199301621  VERFAHREN ZUR KONTAKTLOCHAUFFUELLUNG IN EINEM single use
HALBLEITERSCHICHT-AUFBAL
199301626 BICMOS-OPERATIONEVERSTAERKER EUER SCHALTER- single use

KONDENSATOR-SCHALTUNGEN

198301630 SENDE- UND EMFFANGSMOOUL FUER EINE BIDIREKTIONALE single use
OPTIZSCHE MEMR-KANAL-UERERTRAGUNG

1899301631 SENDE- UND EMPFANGSMODUL MIT single use
TEMPERATURSTABILISIERTER SENDEWELLEN-LAENGE

199301644 VERFAHREN ZUMA BESCHLEUNIGTEN REGELAUSWERTUNG N single use
EINEM FUZZY.IN-FERENCE-PROZESSOR UND VORRICHTUNG
ZU DESSEN DURCHFUEHRUNG.

1993071645 ANORDNUNG ZUR REGELDEKODIERUNG UND single yae
REGELAUSWERTUNG FUER EINENFUZZY-INFERENCE.
PROZESSOR MIT HOHER AUFLOESUNG.

1899301649 INTEGRIERTE MIKROMECHANISCHE SENSORVORRICH TUNG single use
UND VERFAHREN ZUDEMEN HERSTELLUNG

193301660 OFTOKOPPLER UND VERFAMAEN ZU DESSEN HERSTELLUNG single use
199307666 DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM thueal use

199301677 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES (SOLATIONSGRABENS single yas
IN EINEM SOILSLIBSTRAT

199301678 MIKROMECHANISCHEN VOHRRIGHTUNG UNDVERFAHREN ZU single use
DEREN MERSTELLUNG

199301713 VERFAHREN ZUR NASSCHEMISOHEN AETYEN EINES single yse
HALBLEITERSUBSTHRATS
189301714 VORRICHTUNG ZUM UMHUELLEN EINES single use

HALBLEITERBAUELEMENTS UND EINERDAMIT VERBUNDENEN
WAERMESENKE MIT KUNSTSTOFFEN

198301717 PROZESSOR ZUM VERGLEICH VON BILDPUNKT-BLOECKEN single use
(BLOCK-MATCHING-PROZESSOR)

129301718 ANORDNUNG ZUM RAEUMLICHEN TRENNEN UND EMPFANGEN single uge
MEHREREROPTISCHER WELLENLAENGEN

TN 1Y HALTEVORRICHTUNG FUER EINE HORDE ZUR AUENAHME VON single use
RALBLEITER-SCHEIBEN

139301724  SCHALTUNGSANORDNUNG ZUK BEGRENZUNG DER cual use
AUSGANGSSPANNUNG EINESGETAKTETEN
BPANNUNGSREGLERS

199307729 EINRICHTUNG MIT EINEM FOKUSSIERENDEN OPTISCHEN dual use

GITTER ZUMDEMULTIPLEXEN UND/ODER MULTIPLEXEN SOWIE
EIN VERFAMREN ZURERZEUGUNG EINES SOLCHEN GITTERS
UND ZUM BETRIER EINER SOLCHENEINMICHTUNG

Diese Liste snthait dle im Na‘éfﬁtféé"i}éﬁw“”"'ﬂ”'.‘"L)'L}Pi'i"i'eeg"émﬁ;‘é?ﬁiiﬁéﬁ"S'éh&'éé’i-éé’r‘i'fsfurﬁilmr‘i‘;"""”'”"”"”"""”””"{ii‘f‘id e
korrigiart um dan Nachirag vom 20, Dozember 2001 oeite 46 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual uge) Schutzrechte
Autgetinrte Schutzmehte geltan aiz mit Widaing zum 1, April 1999 von SAG in IFX eingubracht,

Inflneon

199301731 VERFAHREN ZUR HEMSTELLUNG EINES INTEGRIERTEN single use
SCHALTKREISES

199301748 SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM BIPOLAREN  single use
LEISTUNGS-BAUELEMENT UND VERFAHREN ZU DEREN
BETRIES

199301749 KUEHLKOERPER MIT INTEGRIERTER BEFESTIGUNG single use

193301755 KONDENSATORANORDNUNG UND HERSTELLVERFAHREN single use
CAFLER,

189301757 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR singie use
FLIMMERREDUZIERUNG BEIFERNSEHGERAETEN

199301778 INTEGHIERTE KOMPAHATORSCHALTUNG single use

199301782  VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINES KONTAKTLOGHS ZU  single use
EINEM DOTIERTENREREICH

198301783 ANORDNUNG ZUM ERWAERMEN EINER BONDSTELLE BEIM single use
GOLDDRAHT-THERMO-SONIC, WIREBONDEN

199301784 RINGOSZILLATOR single use

199301786 HALBLEITER-MODUL single use

199301789 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANCRDNUNG MIT MINDESTENS  singie use
EINEM LEISTUNGSBAU-ELEMENT UND
NIEDERSPANNUNGSELEMENTEN

199301808 SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL single use

199301809 SCHALTUNGSANORUNUNG ZUM SYNCHRONEN single use
TAKTERZEUGUNG WENIGSTENS ZWEIERTAKTSIGNALE

199301813 VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR DATENUEBERTRAGUNG  dual use

199301874  VERFAHREN ZUR AUTHENTIFIIERUNG EINES SYSTEMTEILS dual use
DURCH EINANDERES SYSTEMTEIL EINES
INFORMATIONSUEBERTRAGUNGSSYSTEMS NACHDEM
GHALLENGE-AND-RESPONSE-PRINZIP

199301618 HERSTELL VERFAHREN FUER EINE AUS SILIZIN BESTEHENDE  single use
ANSGHLUSS-FLAECGHE FUER EIN SIGZIUMGEBIET

199301829 SCHALTUNGSANORONUNG ZUR ERZEUGUNG BINES single use
SYMMETRISCHEN AUSGANGS-TAKTSIGNALS

199301830 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN single use
SCHALTUNGSANORDNUNGMIT MINDESTENS EINEM MOS-
TRANSISTOR

199301834 CO0-SCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN  single use

198301835 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN single use
SCHALTUNGSANORDNUNG

199301836 VERSTAERKERSTUFE single use

199301837  INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS  single use
EINEM CMOS-NAND-GATTER UND VERFAHREN Zt DEREN
MERSTELLUNG

Diese Liste enthalt ote im Nacfirag vom 1. Junl 1999 autgefifrien Sohlizredistamiion, ™" cBE G

korrigiert umn gen Nachirag vom 20, Dezember 20071,

Selte 47 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single uge) und DI (dual use) Schutzrechte

Actgetitite Schutzrechte galtn ats ot Widiung zoee 1. April 1958 von SAG o IEX ringatractt.

Tofingen

B 0B0/256

199301838 STEUERBARES LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT single use
PUFFERZONE UND VER- FAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG,
199301841 VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERHINDERN EINER i Lge

UNBERECHTIGTENDATENAENDERUNG BEI EINEM
MNICGHTFLUEGHTIGEN SPEICHER

199201847 SCHNELLE LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENTE single use
19931849 VOLLADIERSTUFE U. VERWENDUNG single uae
199301850 VERFAMREN ZUR AUTHENTIFIKATION ZWISCHEN EINEM dual use

MOBHEN DATEN-TRAEGER UND EINER STATIONAEREN
DATENSTATION

193301872 CPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHMEN ZU single use
DESSEN HERSTELLUNG

199301873 SCNDE-UND EMPFANGSMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE single use
OPTISCHENACHRICHTEN- UND SIGNALUEBERTRAGUNG

199301881 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT KONDENSATOREN  single use
GENAL DEFI-NIERTER KAPAZITAET

199303346 TEMPERATUASENSOM MIT EINEM P-N-UEBERGANG dual use

199302007 QFTISCHE VERBINDERANORDNUNG single use
199304016 AUFNAHMEANOBRDNUNG FUEH EIN KABEL-ENDSTUBCK single use
199304017 ELEKTROQ-QPTISCHES MODOUL single uge
199304029 OPTISCHES VERBINDUNGSKARBEL single une
199304030 OFTISCHES KOPPELTEIL single use
199304047 KOPPLUNGSANORDNUNG single use
199304097 OFTISCHER STECKVERBINDER UND VERFFAHRENZUM zingle use

HERGTELLEN EINES OPTISCHEN STECK-VERRBINDERS.

1339304117 STECKVERBINDEA single use
1899304142 ELEKTRIGCHE BAUGRUPPE single use

199304152 VERZWEIGUNGSEINRICHTUNG UND VERF. ZUMHERSTELLEN  single use
EINER VERZWEIGUNG EINESMEHRADRIGEN LWL-KARELS.

199304157 ELEKTROOPTISCHES MODUL single use

199304158 CLEKTOOPTISCHES MOQUL single use

199305301 STROMQUELLENANORDNUNG single use

199305302 SCHALTUNGBANCRINUNG ZUR ERZEUGUNG ZWEIER single use
KOMPLEMENTAEZAER SIGNALE

189205303 STAROMQUELLENANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG single use
MEMHRFAGHER REFERENZSTROEME

199306304 VERFAMEREN ZUM SCHALTEN EINFR MEHRZAML VON VON single use

EINEM VORGEGEBENENUEBERTRAGUNGSVERHALTEN
ABWEICHEMDER EI EMENTE

199306306 MOS-SCHALTSTUFRFE dual use

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1, Juni 1898 suigetinrten Sohiutsschistamiion, 77 6RO I8

korrigiart urn den Nachirng vom 20, Daezernbar 2001, Sele 18 von 186
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2:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0 MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfagsung dus Einbringungsvaertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetihrie Schutzrechte gelten als mit Wirkung zuem 1. Apeld 1999 von SAG In IEX eingabrecht.

Inftngen

199305306 PROZESSOHSCHMALTUNG MIT TESTEINRICHTUNG single use

199305307 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG CINER dual uze
LEITUNGSARSCHLUSSIMPEDANS

189307406 FORMATION OF SILICIDED JUNCTIONS IN DEEP SUB-MICRON  single use
MOSFETS BYDEFECT ENHANCGED COSI2 FORMATION

199307420 TRANSISTOR ISOLATION PROCESS single use

199307422 METHOD OF DEFECT DETEAMIMNATION AND DEFECT single use
ENGINEERING ON PRODUCTWAFERE OF ADVANGED
SUBMICRON TECHNOLOGIES

109207424 HIGH-VOLTAGE VERTICAL-TRENGH SEMICONDUCTOR DEVICE single use

18993074258 A FEDESTAL LEAD FRAME FOR SUHTEORTING A single use
SEMICONDUCTOR CHIP

199307428 A REVERSE FIELD PLATE JUNCTION-TERMINATING STRUCTURE single use

199307461 SILICON CONTROLLED RECTIFIER WITH A VARIABLE BASE- single useg
SHUNTRESISTANGE

193307468 MONOLITHIC, MULTIPLE-CHANMEL OFTICAL COURLER singie use

199307477 OPTICALLY-COUPLED DIFFERENTIAL LINE RECEIVER single use

199307478 QFTICALLY-COUPLED DIFFERENTIAL LINE DRIVER singla uso

199307479 MONOUITHIC OPTICAL EMITTER-DETECTOR single yse

189307480 LINEAR BIDIRECTIONAL QOPTOCOUPLER single use

199307491 MOSFETS WITH IMPROVED SHORT CHANNEL EFFECTS AND single use
METHOD OFMAKING THE SAME

199308001 VERFAHAEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERIEUGEN  duni uso
EINER FSEUDQZU-FALLSFOLGE SOWIE DEREN VERWENDUNG

1899308013 MIKROELEKTRONISCHE SCHALTUNGSSTRUKTUR UND single use
VERFAHREMN ZU DERENHERSTELLUNG
199308031 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN single use

FERNSEHGERAET ZURVERMINDERUNG DES FLIMMERNS

199308036 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SANFTEN ABSCHALTEN EINES single use
FET-HALBLEITER-BAUELEMENTES BEI UEBERSTROM

199308056 GEWINNGERKOPPELTE LASERDIODE single use

199308062 OQERARME CMOS-LOGIKFAMILIE FUER GEMISCHT ANALOG- single vae
DIGITALEANWENDUNGEN.

199308065 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SUSPENDED GATE single use
FIELDEFFECT TRANSISTORS

199308504 AMOAPHER WASSERSTOFFHALTIGER KOHLENSTOFF aingle use
199308544 STHAHLUNGSEMPFINDLICHE LACKZUSAMMENSETZUNG single use
198308554 VERFAHREN ZUM HEASTELLEN EINES S, (2T0UM- single use

HALBLEITERSUBSTRATSMIT INTEGRIERTEM WELLENLEITER
UND DARAN ANGEKOPPELTERORPTISCHER FASER

Biese Liste enthlt die im Nachirag vom 1. J0A] 1589 aufgetihnen Schutrreshistamiion, 77 8P31G
korrigiert urn dan Nachtrag wom 20, Dozomiyor 2001, Soite 49 von 1RG
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Kurztassung dos Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgeflbre Schutrreciits gelten als olt Wirkung zum 4. Aprll 1899 vor 540G In IFX elngeboach

@ 0E2/258

Fax Server

198401004 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SCHICHT MIT single use
REDUZIERTEN MECHANI-SCHEN SPANNUNGEN

199401007 SCHALTUNGSANORONUNG ZUR EINBINDUNG ANALOGER single use
SIGNALE AN EINENBOUNDARY-SCAN-FRUEFVERFARREN

199401013  OPTISCHE ANORDNUNG AUS STREIFENFOERMIGEN single use
OPTISCHEN WELLENLEITERN

199401014 VORRICHTUNG FURR REVERSIAL E CHIPKONTAKTIERUNG single use

198401015 TESTVERFAHREN FUER HAL BLEITERSCHALTUNGSEBENEN single use

199401016 VERFAHREN ZUM FUELLEN VON KONTAKTLOEGHERN single use

198401017 INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERSCHALTUNG UND single use
VERFAHREN ZU {HREMBETRIEB

199401018 INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG UND single use
VERFAHREN ZU IHREMBETRIEB

199401023 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN  single use
SCHALTUNGSAN-ORDNUNG

199401027 TUNNELEFFEKT-SENSOR dual use

199401028 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES single use
BESCHLEUNIGUNGSSENSORS

199401032 ABSTIMMBARE LASERDIODE single use

199401033 MIKROELEKTRONISCHE BAUELEMENT single uge

199401038  LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT single use
TEMPERATURSENSOR

199401061 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM MODULAREN TESTEN single use

199401062 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KUBISCH single use
INTEGRIERTEN SCHALTUNGS-ANORDNUNG

199401064 HALBLEITER-SPEICHERBAUTEIL MIT MEHREREN single use
SPEIGHERCHIP IN EINERGEMEINSAMEN UMHUELLUNG

199401065 OSO-ZEICHENSATZ FUER BILD-IM-BILD-BAUSTEINE single use

199401066 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG PULSWEITEN  single use
MODULIERTER SIGNALEUND ZUR MESSUNG VON
IMPULSFLANKENABSTAENDEN

199401067 SCHALTNETZTEIL FUER STROMSPARENDEN STAND BY- single uge
BETRIEB

199401078 ANORDNUNG ZUR GESONDERTEN BEHANDLUNG VON FUZZY-  single use
REGELN MIT UNTER-SCHIEDLICHER WICHTIGKEIT

199401080 VEFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES EINEM GHABEN single use
BENAGHBARTENDIFFUSIONSGEBIETES IN EINEM SUBSTRAT

Diese Liste anthalt die im Nachtrag vom 1. Junl 1999 aufgefonrtan Schutrechistarmiien, - CPCiC

korrigiornt urm den Nachtag vom 20. Daezernbegr 2001, Seite 50 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in 1FX
Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetihrte Schutzrechds gullen ale mit Wikaung zum 1. April 1929 won SAG n IFX engabracht.

198401081 INTEGRIERT QPTISCHE ANORDNUNG ZUR UNI- UND/QDER single use
BIDIRCKTIONALENOPTISCHEN SIGNALUEBERTRAGUNG UND
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINERSCHICHTSTRUKTUR
EINES DFE-WASERS LIND EINES OPTISCH AN
DIESESCHICHTSTRUKTUR GEKOPPELTEN OPTISCHEN
WELLENLEITERS

199401032 VERFAHHAEN ZUR HERSTELLUNG EINER DREDIMENSIONALEN single use
SCHALTUNGSAN-ORDMNUNG

199401097 VERFAHREN ZUE PLASMALUNTERSTUETZTEN single use
RUECKSEITENAETZUNG EINERHALBLEITERSCHEIBE BE
BELACKUNGSFREIER SCHEIBENVORDERSEITE

19941113 BELBSTPROGRAMMIERENDE SCHAL TUNGSANORDNUNG single use

199401127 QPTISCHER SENDER FUER DIE OPTISCHE single use
NACHRICHTENTECHNIK

199401130 HALBLEITERBAUELEMENT FUER DEN gingle yse

VEBERSPANNUNGSSCHUTZ VON MOSFET UNDIGBT

199401133 SCHALTNETZTEIL MIT INFORMATIONSUEBERTRAGUNG VON single use
DER PRIMAERSEITEZUR SEXUNDAERSEITE

1894071134 SCHALTNETZTEIL MIT SINUSFOERMIGER STROMALUENAHME single uso

199401142 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES DIGITALEN cual use
SINUSSBIGNALES MIT EINERVORGEGEBENEN ABTASTHATE
LND SCHALTUNGSANORONUNG ZUR DURCHFUEHRUNGDES

VERFAHRENS
199401143 VERFAHREN ZUM ANSTEUERN EINES UMEBICHTERS UND dual use
ANORDNUNG ZUR DURCH- FUEHRUNG DES VERFAHRENS
19940711656 SOHILURSSELLOSE ZUGANGSKONTROLLEINRICHTUNG single use
199401170 SCHALTUNGSANORDONUNG ZUR BILDUNG VON single use

ZUGEHOERIGKEITSFUNKTIONSWER TENLINGUISTISCHER
ZWISCHENWERTE

199401182 VERLUSTARME INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT REDUZIERTEM  single use

TAKTHUR
199401189 LEISTUNGSOIQDE dual use
1924077197 HALZLEITERBAUELEMENT MIT ANODENSEITIGER GETTERUNG  dual use
199401205 VERFAHMREN ZUM HERSTELLEN EINES single use

HALBLEITERBAUELEMENTES FUER VER-TIKALE INTEGRATION
UND VERWENDUNG FUER TEST-ZWECKE

199401218 OPTISCHER WELLENLAENGENKONVERTER sitgla use

198401222 VERFAMHEEN ZUM RUCCKSEITEN-DUENNEN VON single use
STRUKTURIERTEN SILIZILM-WAFERN

199401225 INTEGHIERTE TREIBEASCHALTUNGSANORDNUNG FLUER EIN single use

INDUKTIVESLASTELEMENT
Disse Liste enthilt die im Nachirag vom 1. Junt 1989 aufgefihren Schitrreshistamiien, 7 6pEIo
korrigiont um dan Nachirdg vorn 20. Dezember 2001, Belte 51 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihre Schutzrechie gatten s it Wircuwg zuwm 1, Aptil 1999 wott SAG in 1EX singefyacht.

1894012268 VERFAMAEN ZUM UEBEBTRAGEN UMD EMPFANGEN VON AN single use
EINEM BILDECHIRMDARSTELLBAREN VIDEQSIGNALEN UND
SCHALTUNGSANQRDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES
VERFAHRENS

199401268 CHIPKARTE single use

1989401271 MIKROSYSTEM MIT INTEGIRIERTER SCHALTUNG UND gingle uze
MIKRQMECHANISCHEMBAUTE L UND HERSTELLVERFAHREN

193401272 MIKROMECHANISCHES BAUTE!L MIT EINEER DIEL EKTRISCHEN single yso
BEWEGLICHENSTRUKTUR, MIKROSYSTEM UND
HERSTELLVERFAHREN

189401273 MIKROMECHANISGHES BEAUTEIL MIT EINEM SCHALTELEMENT stngle use
ALS BEWEGLICHERSTRUKTUR, MISIOSYSTEM UND
HERSTELLVERFAHREN

198401278 VERFAHREN ZUR FUZZIFIZIEEUNG VON AN EINGAENGEN single ugse
EINES FUZZYPRO-ZESSORS ANLIEQENDEN
EINGANGSSIGNALEN UNTER VERWEN DUNG VON EIN-
GANGSZUGEHOERIGKEITS FUNKTIONEN

1899401283 PHASENREGELKHES single use

199401292 VERFAMAEN ZUM HERSTELLEN EINES MOS- singfle use
HALBLEITERBAUELEMENTS

199401296 HERSTELLUNGSVERFAMEEN FUER MOSFETS MIT LDD single use
Q411 2060DE

1239401320 HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER MOSFETS MIT Lo single ugo
BAP12960E SCHAL TUNGSANQRDNUNG ZUR ERZEVGUNG
EINES REFERNZSTROMS

1984M326  GAIN CELL DRAM STRUKTUR UND VERFAMEEN ZLE single use
HRERSTELLUNG

198401329 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TEILEN EINES TAKTSIGNALS singie yue

199401347 BIPOLARTEANSISTOR UND HERSTELLUNGSVEREAHREN single use

193401348 THERMISCHER SENSOR/AKTUATOR IN HALBLEITERMATERIAL gingle use

189401353 FREQUENSVERAENDERBARE OSZILL ATORANORDNUNG single use

199401387 SCHALTNETZTENL MIT NIEDRIGER VERLUSTLEISTUNG iM single usa
STANDEY-BETRIEBS-ZUSTAND

199401397 ELEKTRONISCHES BERUEMRUNGSLOSES single use
CATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM

193401408 SCHALTUNGSANCORDNUNG ZUR BEGRENZUNG DER single use
AUSGANGSERANNUNG FINESGETAKTETEN
SPANNUNGSHREGLERS

199407417 GINRICHTUNG ZUR RAEUMLICHEN TRENNUNG UNDYODER singla use
ZUSAMMENFUEHRUNGOPTISCHER WELLENLAENGENKANAELE

193401441 VERFAHREN ZUR HIERARCHISCHEN LOGIRK-VERIFIKATION single ygo
HOCHINTEGHIERTERSGHALTUNGEN

Digse Liste emthalt cie im Nachtrag vorm 1. Jumi 1999 aUfgefihrten Schutzrechtsfamiien, CRCIC

Korrigiert urn den Nachtrag vom 20, Dezembar 2001, Seite 52 von 185
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihrie Schuttmchte gelten als oit Wikuog zume 1. Apcll 1999 vent SAG In IFX singebracht

193401443 KRYPTO-SCHALTKREIS dual use

199401444 VERFAHMREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREDIMENSIONALEN  single use
SCHALTUNGSAN-ORODNUNG

199401445 MODULKARTE single use

199407448 INTEGRIERTES LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT single use
SCHUTZETRUKTUR

199401451 GERAAET ZUR VERARBEITUNG VON VIDEQSIGNALEN MIT EINER  single use
TELETEXT-VERAHMBEITUNGSEINRICHTUNG

199401458 VERSTAERKERANORDNUNG FUER HOCHFREQUENZSIGNALE  single use

189401460 VERASTAERKERANORDNUNG UND EMPFAENGERSCHAL TUNG, duai use
DIE DIE VERSTAERKER-ANORDNUNG ENTHAELT

199401463 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MOS- TRANSISTOREN  single use
UMD BIPOLAR-TRANSISTOREN AUF EINER HALBLEITERSCHEIRE

193401474 SCHALTUNGEANCQRDNUNG, INSBESONDERE FUER DIGITALE  gual use
MODULATIONSEUNIRICHMTUNGEN

199401475 SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM singla use
FELDEFFEKTQGESTEUERTENBAUELEMENT UND VERFAHREN
ZU DEREN HERSTELLUNG

198401476 SCHALTUNGSANCQRDONUNG FUER IF-SAMPLINGSYSTEME dual use

199401481 VERFAHREN UND SCHALTUNGEANORDNUNG ZUR CODIERUNG dual use
UND DERKOQDRIERUNGVON ZUSATZINFORMATUON IN EINEM
DIGITALEN SIGNAL

199401492 OSZALLATORVERSTAEHRKER MIT EINER AMPLITUDENREGELUNG single use

193401617 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUIR single use
STOERSIGNALUNTERDRAURECKUNG

199401821 VERFAMREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
UMSETZUNG EINER EINGANGS-BILDFOLGE AUF EINE
AUSGANGS-BILDFOLGE MIT
ZEILENRASTERABHAENGIGERBILDVERARBEITUNG

19941622 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
AWISCHENFREQUENZDEMODULATION

199401523 DEFUZZIFKKATIONS-VORRICHTUNG FUER EINEN single use
HOCHAUFLOESENDENFUZZY-LOGIC-CONTROLLER,

199401540 VERFAHREN LUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN  single use
SCHALTUNGSAN-ORDNUNG

199401551 BIPOLARE KAGKADIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
SIGNALBEGRENZUNGUND FELDSTAERKEDETEKTION

199401559 HALBLEITERBAUELEMENT MIT FASSIVIERUNGESSCHICHT single uge

199401560 HALBLEITERBAUELEMENT MIT ISOLIERENDEM GEMAEUSE dual use

199401561 REDUNDANZ-SCHALTUNGSANORDMUNG FUER EINEN INTEGH- single use
ERTEN HALBLEITER-SPEICHER

Diese Liste enthalt cle im Nachtrag vom 1. Juni 1988 dufgefinrten Schuterechiafarmiion, CPCIC

korrigient um dan Nachtrag vorm 20, Dazembar 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anilage D2 (single use) und D3 (dual use} Schutzrechte

Avtgetihrte Schulzmechie gelien ats mit Widung oo 1. April 1999 von SAG i 1EX eingabracht.

Infinean

et

korrigiar, um den Nachirag vom 20. Dazember 2001
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199401564 ANSTEUERSCHALTUNG FUER EIN FELDEFFEKTGESTEUERTES dual use
LEISTUNGS-HALB-LEITERBAUELEMENT

199401574 HALBLEITERBAUELEMENT MIT ZWE! MONOLITHISH single use
INTEGRIERTEN SCHALT-BELEMENTEN UND EINEM
VEFRGRABENEN STRUKTURIERTEN STEUERGEBIET

199401575 VERFAFHHAEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG FUR 8 3-1M- gingle use
BILD-EINBLENDUNG

188401576 VERFAHREN ZUR FEHLERRUECKVERFOLGUNG singla usa

198401577 PHASENREGELKREIS singla use

199401590 VERFAHREN ZUR DECODIEHLUING KOMPRIMIERTER VIDEO- duzi use
DATEN MIT REDUZIER-TEM SPEICHERBEDARF

198401618 VERFAHREN ZUR REINIGUNG (ER RUECKSEITE VON QHIPS singie use

199401630 CHIPKARTENMODUL FUER KONTAKTLOSE CHIFKARTEN UND single use
VERFAMREN ZUSEINER HERSTELLUNG

199407631 SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM CHIFKARTENMCODUL single use
UND EINER DAMITVERBLUNDENEN SEULE

199401635 TRAEGERELEMENT single use

199401647 VERFAMREN ZUR RUECKSEITENAETZUNG EINER MIT single use
SILIZIMMDIOXIDBESCHICHTETEN HALBLEITERSOHEIRE MIT
FLUORWASSERSTOFFGAS

199401656 INTEGRICRTE SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT EINEM AKTIVEN single use
MIKROWELLENBALU-BLEMENT UND MINDESTENS EINEM
PAGSIVEN BAUELEMENT,

199401678 VERFAMREN ZUR PLANARISIERENDEN single use
SPUTTERABSCHEIDUNG EINER ALUMINIUN-HALTIGEN
SCHICHT BEI DER HERSTELLUNG INTEGRIERTER
SCHALTUNGEN

199401682 VERFAHREN ZUR VERMEIDUNG DER RE-DEPOSITION VON single use
AETIPHODUKTEN AUFSUBSTRATOBERFLAECHEN WAEREEND
DES WOLFRAM-RUECKAETZPHOZESSES BEIDER
HERSTELLUNG HOCHINTEGRIERTER SCHALTUNGEN

199401692 JUSTIERANORDNUNG ZUM JUSTIEREN PWEIER single use
MIKROOPTISCHEM ZELENBAU-TEILE UND
KOPPELANORDNUNG ZUM OPTISCHEN KOPPELN ZWEIER
MIKROOP-TISCHER ZEILENBAUTEILE

199401693 DOFPELBRECHUNGSARMER PLANARER OPTISCHER singlc use
WELLENLEITER UND VERFAHRENZU SEINER HERSTELLUNG

199401694 CHIPKONFIGURATION UND VERWENDUNG EINES single use
ENTSPRECHENDEN CHIFS

199401700 VERFAHREN ZUHR ERZEUGUNG EINES NIEDEROHMIGEN single use
KONTAKTES ZWISCHENEINER METALLISIERUNGSSOGHICHT
UND EINEM HALBLEITERMATERIAL

199401711 AUSLESESCHALTUNG FUER EINEN KAPAZITIVEN SENSOR. dual use

Diese Liste anthalt die im Nachtrag vorm 1. Juni 1999 Siitgetihrten Sehuts sohistamiien. CRrCIE
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und DI (dual use) Schutzrechte

Autgetithrie Schutrrechte geltan aly tit Widkung zum 1. Apcll 1998 vorn SAG I 1EX eingebrache

199401718 FESTWERT-SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHAEN  single use
ZU DERCN HER-STELLUNG

199401724 ADAPTIVES NETZWERK single use

199401726 LESTUNGSHALBLEITEREBAUELEMENT MIT MONOLITHISCKH dual use
INTEGRIERTER SEN-SORANQRDNUNG SOWIE SEINE
HERSTELLUNG UND VERWENDUNG

189401727 LEISTUNGSHALBLEITERBAUCLEMENT MIT MONOLITHISCH dual use
INTEGRIERTEM MESE-WIDERSTAND UND VERFAHREN ZU
DESSEN HERSTELLUNG.

199401731 VERFAHREN ZUM FREILEGEN EINER OREREN STEGFLAECHE  aingle use
EINES AUF DEROBERFLAECHE EINES SUBSTRATS
AUSGEBILDETEN UND MIT EINEM MATERIALUMFORMTEN
SCHMALEN STEGES IM MIKROMETERBEREIGH UND
ANWENDUNG EINESSOLOHEN VERFAHRENS ZUR
KONTAKTIERUNG S8CHMALER STEGE

199401733 VERFAHREN ZUM ERZEUGEN El EKTRONISCHER SIGNATUREN  dual use
UND VERWENDUNGEINES PSEUDO-ZUFALLSGENERATOR
HIERZL

199401734 THAEGERANORONUNG ZUM EINBAU IN EINE KONTAKTLOSE single use
CHIPKARTE

199401735 DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM MIT EINEM TERMINAL UND single use
EINER TRAGBARENDATENTRAEGERANGRDNUNG UND
VERFAMREN ZUM WIERERAUFLADEN DER TRAG-BAREN
DATENTHRAEGERANORDNUNG MITTELS DES TERMINALS

1984017471 VERFAHREN ZUK HERSTELLUNG EINEH LEAD-ON- single use

199201742 SCHUTZSCHICHT FUER WAFER UND VERFAMHEEN ZU DEREN single use

HERSTELLUNG
199401744 OATENTRAEGERANORDNUNG single use
199401745 EIN DATENBUS BETHEIBBARE TRAGBARE single use

DATENTRACGERANORDNUNG

199401746 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TAKTGEWINNUNG AUS EINEM  single use
DATENSIGNAL

199401752 ABSCHALTBARES MALBLEITERBAUEL EMENT single use
199401758 DURCH FELDEFFERT STEUJERBARES HALBLE(TERBAUELEMENT single use
199401756 VERFAMREN ZUM TROCKENAETZEN EINES singie use

HMALBLEITERGUBETRATS

1899401763 SENDE- UND EMPFANGSMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE single use
CPTISCHENAGHRICHTEN- UND SIGNALUEBERTRAGLUNG

199401773 SCHALTNETZTEIL single use
199401776 INTEGRIERTER TEMPEBATURSENSOR single use
Diese Liste gnthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1938 aUfgaiiifrier Sehutzrechtstamilion, - CRCIC
korrigiart um dan Nachitrag vom 20, Dazombor 200t . Seaite 4% von 166
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use)} und D3 (dual use) Schutzrechte

Aurigetibwie Schutzrechte golten als mit Wikung zuem 1, April 1999 vor SAG Ia [EX aingetwacht.

199401778 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINER singla use
FESTWERTSPEICHERZELLENANORDNUNGMIT VERTIKALEN
MOES-TRANSISTOREN,

199401784 SYSTEM ZUR KONTAKTLOSEN ENEBGIE-und dual use
DATENUEBERTRAGUNCG

1899401785 SYSTEM ZUR KONTAKTLOSEN ENERGIE-und cual use
DATENUEBERTRAGUNG

199401802 INTEGRIERBARER SPANNUNGSBEGRENZER single uze

1934071808 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON DURCH FELDEFFEKT single use
STEUERBAREN HALB-LEITERBAUELEMENTEN

199401822 ANORDNUNG ZUR KAPAZITIVEN SIGNALUEBER TRAGUNG single uae
LWISCHEN CHIPLAGENEINER VERTIKAL INTEGRIERTEN
SCHALTUNG,

192401823 ANORONUNG ZUR INDUKTIVEN SIGNALUEBERTEAGUNG single use
LWISCHEN DEN CHIPLA-GEN EINER VERTIKAL INTEGRIERTEN
SCHALTUNG

1994018256 VERFAHREN ZUR BEFESTIGUNG EINES ERSTEN SUBSTRATES single use
AUF EINEMIWEITEN SUBSTRAT UND DESSEN VERWENDUNG
ZUR HERSTELLUNG EINERDREIDIMENSIONALEN

SCHALTUNGSANORDNUNG

199401832 BIPOLARTRANSISTOR AUF SOLSUBSTRAT single use

198401833 MORSFET AUF SOLSUBSTRAT UND VERFAHREN ZU DESSEN single use
HERSTELLUNG

199401834 KORROSIONSSCHUTZ FUER MIKROMECHANISCHE single use
METALLSCHICHTEN

189401835 VERFAHREN ZUR HEHSTELLUNS EINES single usa
HALBLEITERBAUELEMENTES

1994011836 LATERALER BIPOLARTRANSISTOR singgle use

189401837 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM AUSSCHALTEN EINES dual uze
LEISTUNGS-HALBLEITER-BAUELEMENTES

199401850 ABSTIMMBARES ELEKTHONISCHES FILTER single use

189401851 SCHALTUNGSANORONUNG ZUR ERZEUGUNG EINER dual use
GEREGELTEN AUSGANGS-SPANNUNG

199401873 SCHALTUNGEANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES single use
RUECKSETZSIGNALS

139401883 GTO-THYRISTOR dual use

199401884 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR LASTSTROMREGELUNG EINES single use
LEISTUNGS-MOSFET

199401885 TREBERSCHALTUNGSANORDNUNG singlo use

199401886 SENSOR ZUM NACHWEIS ELEKTROMAGNETISCHER single use
STRAHLUNG UND VERFAHREN ZUDESSEN MERSTELLUNG

1994071893 SCHALTNETZTEIL MIT SINUSFOERMKSER STROMAUFNAHME singie use

Diese Liste enthiit die im Nachirag vom 4. Juni 1099 aligefiibien Schutsreshiatarmiian. CCPCIC
korrigiert um dan Nachirag vem 20, Dezember 2001, Seite 56 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in {FX
Anlage 02 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechta

Autgetihes: Schutzmchte gelten ads it Widkung zoe 1. Apel! 1089 von SAG i lEX & ingpa bracht.

199407307 FEANSEHGERAET single use

1994071902 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TELETEXTVERARBEITUNG single use
UND BILD-IM-BILDEIN-BLENDUNG

199407911 SCHALTUNGSANORONUNG ZUM ANSTEUERSN EINES single use

LEISTUNGS-MOSEET

199403087 MIS-STRUKTUR AUF SILICILUMCARBID-BASIS MIT HOHER LATCH- dual use
UP-FESTIG-KEIT

199403250 MEMRLAGENLEITERPLATTEMN UND dual use
MULTICHIPMOD LN ISUBSTEATE

19934303266 TROCKENENTWICKELBARER POSITIVRESIST single use

199403327 VERBINDUNGS- UND AUFBAUTEGHMNIK FUER MULTICHI- ol use
MODUILE

189403519 PHOTQLITHOGRAFHISCHE STRUKTURERZEUGUNG single usa

199403520 PHOTOLITHOGHAPMISCHE STRUK TURERZELGLING gingle use

19944059 OQOFTOELEKTRONISCHE BALIGEUEPPE single use

199404087 VERBINDUNGSEINRICHTUNG FUER LICHT- single use
WELLENLEITERKAREL.

199404109 QOFTISCHER KURZSCHILUSSSTECKER. single use

1899404137 OPTISCHE KOPPLUNGSANORDMNUNG single use

193404179 ELERKTROOPTISCHES MODUL single use

199404180 ELEKTROOPTISCHES MODUL. single use

1899405301 SCHALTUNGSANOEDNUNG ZUR SPEISUNG EINER single use
TEILMEMMER-ANSCHLUSSLEITUNG ,

199405307 INTEGRICHABARE SCHAL TUNGEANCTERDMNUNG ZUR single use
STOERSICHEREN ABHEBEER-KEMMUNG BE]
FERNSPRECHEINRICHTUNGEN

199405303 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR dual use
GLEICHEPANNUNGSSPEISUNG EINER FERNSPRECH-LEITUNG

189405304 VEARFAMREN ZUR STOERSICHEREN ABHEBEERKENNUNG BE single use
RUFSIGNALEIN-SPE|SUNG IN DIGITALEN
FERNSPRECHVERMITTLUNGSEINRICHTUNGEN
UNDSGHALTUNGSANORDNUNG Z2UR DURCHFUEHRLING DES
VERFAHRENS

1899405304 VERFAHREN ZUM FILTERUNG DINER DIGITALEN WERTEFOL GE single use
MIT VER-BESSERTEM RALISGHVERHALTEN UND
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES
VERFAMHRENS

199405306 SCHALTUNGSANORDNUNG ZLIE dual use
GERBUEMRENIMPULSFILTERUNG

199405307 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR STROMBEGRENTUNG singe tse

199405308 SCOMALTUNGSANCRDONUNG ZUR SPANMNUNGS BEGHENTUNG dual Lse

Digse Liste enthah die im Nachtrag vam 1. Juni 1999 aufgeliinrten Schutzrechwsfamiien. 7" 8RE 6

korrigiert um dan Nachtrag vom 20, Dezember 2001 Sakte &7 von 186
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Kuritassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetibrte Schutzrechte golten als onit Widkureg zun 1. Apell 1999 voo SAG n IFX eingatracht.

Infireen

199405309 SCHALTUNGSANORONUNG ZUR UNTERSPANNUNGS- dual use
ERKENNUNG

199407403 CQOFTICALLY-COUPLED DATA ACCESS ARRANGEMENT AND gingle uso
TRANSHYBRID

199407409 FLEXIBLE ECC/PARITY BIT ARCHITECTURE single use

199407418 L OW JUNCTION LEAKAGE MOSFETS single use

199407442 QFPTICAL ENCQODER single use

199407443 A METHOD OF ALIGNING A LIGHT PATHWAY FOR AM OPTICS single use
APPARATUS

193407450 OFF-CHIF ORIVER WITH VOLTAGE REGULATED PREDIIVE single use

198407468 METHOD FOR REDUCING METAL CONTAMINATION OF SILICON single usa
WAFERS DURINGSEMICONDUCTOR MANUFACTURING

189407489 DCEP TAERNCH DHAM PROCESS ON SO FOR LOW LEAKAGE single use
DRAM CELL

199407508 UNIT CELL LAYQUT AND TRANSFER GATE DESIGN FOR HIGH single yse
DEMNSITYDRAMS

199407514 METHODS FOR REDUCING ANOMALOUS NABROW CGHANNEL single use
EFFECT INTRENCH-BOUNDED BURIED-CHANNEL P-MOQSFETS

199407518 POLYSILICON/POLYCIDE ETCH PROCESS FOR £UB-MICRO aingle use
GATE STACKS

139407519 EMBEDDED PHASE SHIFTING PHOTOMASKS AND METHOD FOR single use
MANUFACTURINGSAME

199407520 GLOOAL PLANARIZATION USING SEILF ALIGNER POLISHING OF single use
SPACERTECHNIQUE AND ISOTROPIC ETCH PROGESS

199407521 IMPROVED PLASMA ETCHING METHOD singte use

199407524 APPARATUS AND METHOD FOR CLEANING FHOTOMASKS single use

199407539 DOUBLE DENSITY FUSE BANK FOR THE LASER BREAK- single use
LINKPHEOGHAMMING OF AN INTEGRATED CIRCLUIT

199407540 FUSE STRUCTURE FOR AN INTEGRATED CIRCUIT OEVICE single use

199407541 DRAM-TRENCH FILL EMPLOYING SELECTIVE ERPITAXY gingle use

199407544 METHOD FOR ACCENTUATING PMOSFET ANOMALOUS single use
NARBOW CHANNEL EFFEGTFOR ENHANCED PERFORMANGE

199407545 PERSONALIZED AREA LEADFRAME COINING AND HALE single use
ETCHING FORREDUCED MECKANICAL STRESS AT DEVICE
EDGE

199407546 SHALLOW TRENCH ISOLATION WITH THIN NITRIDE LINER single use

199408007 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BAUELEMENTS single use
MITTELS MOLEKULAR-STRAHLEPITAXIE

199408014 MIKROELEKTRONISCHES SAUELEMENT UND VEHFAMBEN ZU single use
DESSEN HERSTELLUNG

199408015 VORRICHTUNG ZUR KONTROLLE VON HALBLEITERSGHE IBEN single use

Diese Liste enthdlt die Im Nachtrag vom 1, Junl 1998 aufgsfihnien Sohutzrechisiamiien. CPCHE

worrigiart urn dan Nachtrag vom 20, Dezembar 2009 .

Saite 58 von 186

PATENT
REEL: 024120 FRAME: 0088



03/19/2010 17:26 FAX  TO03 TEO 7777 MORRIZON FOERSTER @ov1/258
(R SR S/1742010 Z:23:38 PM PAGE  71/235 Fax Server

2 BARRY . BRETSBCIHNEIDER COMPANY:C/0 MORKRISON & FOERSTER LLD

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetitr Schutzrechte geltee aly it Wikong zuem 1. Al 1999 von SAG in 16X eingabracht,

199408016 VERFAHREN ZUR KONTROLLE VON HALBLEITERSCHEBEN single use
UND VORRICHTUNGENZLUR DURCHFELMAUNG DES
VERFAHREMNS

199408017 VERFAHREN ZUR UMSETZUNG EINER BILOFOLGE VON single use

HALBBILDERN MITZEILENEPHUNG AUF EINE BILDFOLGE VON
ZELENSPRUNGFREIEN BILDERNUND
SCHALTUNGBANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES

VERFAHENS

199408020 OPERATIONSVERSTAERKER MIT HOHER gingle use
GLEICHTARKTUNTERDRUECKUNG

188408027 VERFAHREN ZUR PROGRESSIVEN KONVERSION VON gingle use
FERNSEMBILDERN MITZEILENSPRUNG

199408031 SCHALTNETZEIL MIT SINUSFOERMIGER STROMAUFNAMHME aingfe use

199408041 ENTLADUNGSKAMMER FUER EINE PLASMAAETZANLAGE IN single use
DER HALBLEITER-FERTIGUNG

199408043 ANTENMNENSPULE singla use

199408045 VERFAMREN ZUR REKONSTRUKTION VON IN BASTERFORM dual use
VORLIEGENDENLINIENSTRUKTUREN

199408046 VERFAHMREN ZUM NASSCHEMISCHEN ENTFERNEN VORN single use
KONTAMINATIONEN AUFHALBLEITERKRISTALLOBERFLAECHEN

199408047 VERFAHREN ZUR DETEKTION VON SOLLAGEABWEICHUNGEN single use
EINES SCHNITT-KOERPERS

199408051 KOPPELANQRONUNG ZUM OPTISCHEN ANEINANDERKOPRELN  single use
EINES OEIG-BALLSTEING UND OFTISCHER FASERN

199408052 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
FLIMMERREDUKTION FUER EINGERAET ZUR
VIDEOSIGNALVERARBEITUNG

199408064 QORUCKIENSOR single use

1994080688 DRUCKERNSOR single use

199408071 MEMRBRSTUFIGE ZUGRIFFSSTEUERUNG ALIF single
DATENTRAEGERKARTEN

198408074 MIKROMECHANISCHES BALELEMENT UND single use
MERSTELLVERFAHREN

139408077 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG CINER DREIDIMENSIONALEN  single use
INTEGRIERTENSCHALTUNG

199408078 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERTIKALEN singlc use
INTEGRIERTEN BOHALTUNGSSTRURTUR

193408079 VERFAHREN ZUR HERSTELIL.UNG EINER DREIDIMENSIONALEN  single use
INTEGRIERTENSCHALTUNG UNTER ERREICHUNG HOHER
SYSTEMAUSBEUTEN

199408548 CVD-VERFAMREN ZUM HERSTELLEN EINER cual uge
EINKRISTALLINENSILICIUMCARBIDSGHICHT

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vam 1. Juni 1999 aufgefihrtan Schutzrachistamiion, BRI
karrighart uim den Nachirag vom 20, Dezernber 2001, SBeity 58 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und H3 {dun! use) Schutzrechte
Autgetinre Sohutzrechte golten ala rodt Wickung zue 1. Aprit 1899 von SAG in 1EX e inge biracht,

Infinsen

199501006 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHALTEN HOEHERER single use
SPANNUNGEN AUF EINEMHALBLEITERCHIE UND VERFAHREN
ZU DESSEN BETREIBEN

199501007 INTEGRIERTE SCHALTUNGSSTRUKTUR UND VERFAHREN ZU  single use
DEREN HERSTELLUNG.

199507012 ROTATIONSFREQUENZOE TEKTOR single use

199501031 MOS-SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHALTEN HOHER single use
SPANNUNGEN AUF EINEMMALBLEITERCHIP

199501032 SCHUTZANORDNUNG GEGEN ELEKTROSTATISCHE single use
ENTLADUNGEN IN MIT FELD-EFFEKT STEUERBAREN
MALBLEITERBAUELEMENTEN

199501033 MIKROMECHANISCHES BAUELEMENT single use

199501084 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
GEWINNUNG VON IN EINEMVIDEOSIGNAL ENTHALTENER
DIGITALER DATENINFORMATION

199501056 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG single uge

199501067 VERFAHAEN ZUR UEBERFPRUEFUNG EINGR HALBLEITER- single use
SPEICHERVORRICHTUNG

199501058 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES KONDENSATORS UND  single use
EINER HALBLEITER-SPEICHERVORRICHTUNG

199501058 HALBLEITER-SPEICHERVORRICHTUNG UND VERFARREN ZUH  single use
HERSTELLUNG

199501079 TRANSIMPEDANZVERSTAERKERSCHAL TUNG singfe use

199501080 INTEGRIERBARE STROMQUELLENSCHAL TUNG single use

199501084 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG ODER VERBESSERUNG single use
BERANDETER FOTOLACK-SCHICHTEN

199501085 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG SILIZIUMHALTIGER MASKEN  single use

199501091 VERSCHLUESSELUNGSVORRICHTUNG dual use

199501093 INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
ARBETSSTROMSTABILISIERUNGEINES TRANSISTORS DURCH
GEGENKOPPLUNG, INSBESONDERE GEEIGNET
FUERBATTERIEBETRIEBENE GERAETE

199501095 MEHRWERTIGE FESTWERTSPEICHERZELLE MIT single use
VERBESSERTEM STOERABSTAND

199601097 VERFAHREN ZUR DARSTELLUNG VON IN NIGHT dual use
AEQUIDISTANTER FORM UEBER-TRAGENEN BILDSIGMALEN
AUF EINEM DATENSICHTGERAET, DAS NUR AEQUI-OISTANTE
BILDSIGNALE ANZEIGT

199501101 VERFAHREN ZUM DAMAGE-AETZEN DER RUECKSEITE EINER  single uso
HALBLEITERSCHEIBEBE| GESCHUETZTER
SCHEIBENVORDERSEITE

199501103

Digse Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgetiinrten Sehutstechistamiien,

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR PHASENDIFFERENZMESSUING single uae

CPCIC

korrigiart wen den Nachtrag vom 20. Dexember 2001, Selte 60 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Aniage D2 (zsingle use} und D3 (dual ugse) Schutzrechte
Autgetibrte Schutrrechte galen als mit Wikang zuee 1. Apell 10098 vor SAG In [EX elgabracht.

Infinman

193501114 ANORDNUNG UND VERFAHEREN ZUM EINSEITIGEN, single use
NASSCHEMISCHEN AETZENEINER SUBSTRATSCHEIBE,

199501123 PRUEFSCHALTUNG UND PRUEFVERFAHREN ZUR single uso
FUNKTIONSPRUEFUNG VON ELEK-TRONISCHEN
SCHALTUNGENM

199501125 ADAPTIVES BALANCEFILTER single Lse

198501126 VERFAHEEN ZUM FREIAETZEN (S£PARIEREN) UND single use
TROCKMENMIKEBOMECHANISCHER KOMPONENTEMN

199501127 BESCHLEUNIGUNGSSENSOR singie use

199501128 VERFAHREN ZUM FREIAETZEN (SEPARIEREN) single use
MIKROMECHANISCHERFUNKTIONSELEMENTE

193501132 TAKTERZEUGLINGSSCHALTUNG single use

199501136 INTEGRIERT OPTISCHER BIPEFENWELLENLEITER MIT BINER single use
EINEN STEUERBA-REN KOMPLEXEN BRECHUNGSINDEX
AUPWEISENDEN WELLENLEITENDEN SGHIGHT

199501137 INTEGRIERT OFTISCHER WELLENLEMNES MIT EINER EINEN singlo uze
STEUERBARENKOMPLEXNEN BRECHUNGSINDEX
AUFWEISENDEN WELLENLEITENDEN SCHIGHT

199501138 HALBLETERVORRICHTUNG MIT GUTEM TERMISCHEN single use
VERHALTEN

198501141 ANORBDONUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN ALE gingle uze
EINEM TRAEGERSTREI-FEN

1998017143 INTEGRIEATE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS single uoe
EINEM 1GBT

199501145 HALBLEITERSPEICHER, DESSEN SPEICHERZELLEN ZU aingle use
ENNZELN ADDRESSIER-BAREN CINHEITEN ZUSAMMEMNGEFASST
SING UND VERFAMRBEN ZUM BETRIEBSOLCGHER SPEICHER

185501146 HALBLEITERBAUELEMENT MIT SCHUTZSTRUKTUR ZUM single useo
SCHUTZ VORELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG

199501147 VERFAHREN ZUR MONTAGE VYON CHIPS, afngle wse

199501151 PLATINE MIT MEHREREN INTEGRIERTEN SCHALTUNGEN single use

199501154 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES INTEGRIERTEN single use
WIDERSTANDES

199501165 ELEKTRONISCHE BOERSENKARTE UND VERFAHREN ZUM single use
WIEDERAUFLADEN EINERELEKTRONISCHEN BOERSENKARTE

1929501177 OPTQELEKTRONISCHER WANDLER UND single use
HERSTELLVERFAHREN

199501179 INTEGRIERTE HALBLEITER-SPEICHERVORBICHTUNG single use

198501180 INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER single use

1895601191 VERFAHREN ZUR ERKENNUNG EINER SIGNALPAUSE dual yse
IWISCHEN ZWEI MUSTERN WELCHE IN EINEM ZEITVARIANTEN
MEESSIGNAL VORHANDEN SIND.

Diese Liste enthilt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgefifrten Schutzrechistamilien, - CPCIC

karrigiart um dan Nachtrag vom 20. Doezember 2001, Seite 51 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

inegn
Anlage D2 (single use) und DJ (dual use) Schutzrechte ! ‘

Adtgetihre Schutzrechie golten als mit Widkuog zwm 1, April 1988 von SAG in IFX elngebracht,

199501272 PLATINE MIT EINGEBAUTER KONTAKTFUEHLERPRUEFUNG single use
FUER INTEGRIERTESCHALTUNGEN

199501214 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG MIKROMECHANISCHER single use
BAUELEMENTE

199501218  FESTWERT-SPEICHEHZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN single use
L DEREN HER-STELLUING.

199501223 VERFAHREN ZUR HANDHABUNG VON ELEKTRONISCHEN single use
BALIELEMENTEN

198501224 VERFAMREN ZUR HANDHABUNG VON ELEKTRONISCHEN single use
BAUELEMENTEN IN DERENDMONTAGE

109501230 VERFAMREN UND SCHALTUNGSANORDMNUNG ZUM EMPFANG dual use
VON CODIERTENVIDEOSIGNALEN

189501237 CHIP-AQDECKUNG single use

1985071239 CHIF-ABDFCOKUNG single use

199501240 CHIP-ABDECKUNG single use

199501241 BIPOLARER SHIZIUMTRANSISTOS single use

199501252 SCHALTUNGSANCQRDNUNG LUND HALBLEITERKOEHRPER MIT single use
EINEM LEISTUNGS-SCHALTER

199501254 SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM LEISTUNGESCHALTER  dual use

1995071255 SCHALTUNGSANOMDNUNG ZUM ERKENNEN DES LEERLAUEFS single uge
EINER | AST

199501256 INTEGRICHTE KOMPAHATORSCHALTUNG single use

199501268 VERFAHREN ZUR DYNAMISCHEN VERIFIKATION EINES dual use
SCHRIFTZUGES ANHAND EINES REFERENZSCHRIFTZUGES

199501259 VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG EINES duaf pse
REFERENZZCHRIFTZUGES AMHAND EINER MENGE VON
SCHREIBERIDENTISCHEN MUSTERSCHRIFTZUEGEN

199501265 SCHALTUNGSANORDMNUNG ZUM EFRFASSEN DER TEMPERATUR dual use
EINES LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENTS

199501267 SPEICHERANORDNUNG MIT EINEM ALS RINGEPEICHEH single use
BETREIBBAREN SPEICHER

199501268 TRAEGERMOQODUL, singlo usa

193501272 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KOPPELANORDNUNG  single use
ZUM ANEINANDERKOP-PELN EINES PHOTONISCHEN
BALSTEING UND OPTISCHER FASERN UND NACHDIESEM
VERFAHREN HERQESTELLTE KOPPELANOQRDMNUNG.

199501273  INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT DER FUNKTION  single use
EINES SYMMETRISCHEPERRENDEN TRIACS,

1995071278 HKARTENFOERMIGER DATENTRAEGER UND LEADFRAME ZUR dual ugo
VERWENDUNG IN EINEMSOLCHEN DATENTRAEGER

Diese |iste enthal: gie imy Nachirag vom 1. Juni 1999 alitgafintien Schutrechiatarmiion . - CPGIC

korriglort urm des Nachirag vom 20, Dozembar 2001,
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetiihrte Schutzmchte gelin als mit Winkung zum 1. Apell 1988 vor SAG In lEX gingebracht,

infineon

199501289

199501291

199501300

199501206

1899501309
199501311
199501314

199401318
1995071229

139501330

19851340

199501354

1499501358
199501360
199501366
199501370
199501377
1995801395

199501396

199501347

199507402
199501404
1995014045
199501407

SERIELL ZUGREIFBARE SPEICHERVOREICHTUNG MIT HOHER
FEMLERKORRIGIER-BARKEIT

FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT MiT
EINEM INTEQRIER- TENOHMISCHEN WIDERSTAND

ANCHDONUNG VON LESTUNGS- UND
KOMNTROLLHALBLEITERELEMENTEN

SCHAL TUNGEANORDNUNG ZUR DIGITALEN
PHASENDIFFERENZMESSUNG

SPEICHERVERWALTUNGSVERFAHREN
HALBLEITERCHIR

VERFAHREN ZUM RECHNERGESTUETZTEN AUSTAUSCH
KRYPTOGRAPHISCHERSGHLUESSEL ZWISCHEN EINER
NETZCOMPUTEREINHE!T N UND
EINERBENUTZERCOMPUTEREINHE|T U

Verfahrern zum Betrleb eincy RTP-Reakiors

Verfaheen zum Betrieh cines BTRP-Reakiors 958131808
FESTWERTSPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN
ZU DERENHERSTELLUNG.

VERFAHREN UNDO SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BILD-IM-
BILD-EINBLENDUNG

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES
LEISTUNGS-MOSFET

GTL-Ausgangsvarstacrkar zum Einkoppein aines am
Linganganiiegenden Zingangssignales in eine am Ausgang
anfiegendelebertragungsleihung

SOI-BICMOS-VERFAMREN
Varfahron zum selektiven Entfarnan von Siliziumdioxid
KONTAKTLOSE CHIPKARTE

VERFAHREN ZUR ABSCHEIDUNG EINFR SILIZIUMOXIDECHICHT

KONFIGURIERBARE INTEGRIEATE SCHALTUNG

VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG EINER EMPFAENGERUHRZET
ZUM EMPFANGE.ZEITPUNKT EINER IN EMPFANGENEN
DATENELEMENTEN ENTHALTENEN SENDE-ZETMARKE
FESTWERT-SPEICHERZELLENANORONUNG UND VERFAHREN
U DEREMHERSTELLUNG

Festwert-Spaicherzelfenvorrichtung und Verfahren zu
daerenberstellung

SPEICHER MIT DYNAMISCHEN SPEICHERIELLEN
Haiblefterspeichervorrichiung

HALBL EITERSPEICHERVORRICHTUNG
HALBLEITER-BAUELEMENT

Diese Liste onthélt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgetihrtan Schutrrechtstarniion
korrighart L den MNachtrag vom 20, Dazermnber 2001,

single use
dual uge

single use
single use

dual yse
single use
cual use

single use
single use

single use
dual use

single use

single use
single use
gual uae
single use
single uge
duad use

single use

single use

singla use
single use
single use
single use
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schulzrechte
Aufgetihrte Schutzrechte gelten abs it Wirtkung zum 1. Apcl (999 vor SAG in 1EX singebracht,

195501408 OPTISCHER SCHALTER singyle pse

199501410 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINER EEPROM- single use
HMALBLEITERSTRUKTUR

199501411 HERSTELLUNGSBVERFAHREN FUER EINE POLYSILIZIUM- single use
STRUKTUR

199501413 VERFAMREN ZUR CHARAKTERISIERUNG DUENNER single use
SCHICHTEN IN DER HALB-LEITERPRODURTION

199501415 ELEKTRONISCHES BAURLEMENT UND VERFAHREN ZUR single use
MERSTELLUNG EINESELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS

1949501417 VEBFAHHREN ZUR HERSTELLUNG VON gingie uce
SUBLITHOGRAPHISCHEN AETZMASGKEN

199601418  INTEGRIERTER SCHALTKREIS MIT CMOS-SCHALTUNG UND singie use
VERFAHREMN ZURHERSTELLUNG VON ISOLIERTEN, AKTIVEN
BEREICHEN EINER CMOS-SCHALTUNG

199501419  Verahren zur Herstellung ainer DFB-Laserdiode mit singie use
angekoppaiternWalianiaiter und DFB-Laserdiodenschichstrukiur

199507421 VERFAHREN ZUM BECHNERGESTUETZTEN AUSTAUSCH singic use
KEYPTOGRAPHISCHERSCHLUESSEL #WISCHEN EINER
BENUTZERCOMPUTEREINHEIT U LIND
EINERNETZCOMPUTEREINHET N

1989501430 TRANSIMEPEDANZVERSTAERKERSCHMALTUING single use

1995014358 KONSTANTSTROMOUELLE MIT EINER EEFBOM-ZELLE single use

199501438 HALBLEITERANORDMNUNG MIT SELBSTIUSTIERTEN single s
KONTAKTEN UND VERFAMHRENZU SEINER HERSTELLUNG

199501450 DRAM-ZOULENANCORDNUNG UND VERFAHBEN ZU DEREN aingle use
HERSTELLUNG

199801451 DRAM-Zaflenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung. single use

199501460 DOFRE-LASERDICDENSTRURTUR MIT KOMPLEXER QETISCHER single use
GITTERKOPPLUNG

199501461 VLERPFAMAREN ZUR SELERTIVEN PROGRAMMIERUNG EINES single uze
NICHT-FLUECHTIGENSPEICHERS

199501475 BIBOLARTRANSISTOR VOM PNP-TYP singha use

199501489 [LASERSYSTEM singie use

199501493 SCHALTUNGSANQRDNUNG ZUM ERFASSEN DES LASTSTROME dual use
EINES LEISTUNGS -HALBLEITERBAUELEMENTES MIT
SOURCESEITIZER LAST

199501486 CORBERFLAECHENEMITTIERENDE LASERDICQDE single use

199501503 Schaltungsanorgnung zum Verglalch 2walar ofoktrischor Groossen singie uso

199501506 Schalungsanordnung zum Vergleich zweier elekirischer single Lse
Groessen,die von einem ersten Neuron-MOS-Feldeflakiiransistor und
ainerfdierenzauete zur Verfiuegung gestellt werden,

Diesg Ligte enthilt die Im Nachtrag vorn 1., Juni 1999 aufgefihrien Schutzrechtstamiien,  CPGIC

kerrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezember 20071, Soite 64 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (duai usa) Schutzrechte
Autgefiitute Schutzrectts gelten sk mit Wikung zom 4, Apll 1888 vonr SAGS in IFX vingabcacht.

“infineny

194801507 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR REALISIERUNG VON singter use
DURCHSCHWELLENWERTGLEICHUNGEN DARSTELLBAREN
LOGIKELEMENTEN

199501618 PROZESSHOHR MIT ENDVERSCOHLUSS single use

193501617 MOS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT VEHDESSEATEN singie use
DURCHLASSEIGENSCHAFTEN,

199501518 LEISTUNGS-HALBLEIMTERMODUL MIT ANSCHLUSSTIFTEN duatl use

199501526 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ABSCHALTEN EINES single use
LEISTUNGS-MOSFET BEIUEBERTEMPERATUR

188501527 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ABSCHALTEN EINES single use
LEIBTUNGS-MOSFET BEIUEBERTEMPERATUR

199501533 FUSEBANK single use

199501542 LEETUNGSTRANSISTOR MIT KURZSOHLUSSCHUTY dual use

1995015843 SCHALTUNGSAMORDNUNG MIT EINEM LEISTUNGSSCHALTER  single use

199501544 ANLAUFSCHALTUNG UND HALBLEITERKOEFPER FUER EINE single use
SOLCHE ANLALIF-SCHALTUNG

199501545 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES FET clual use

198507546 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEULEN EINES single uge
LEISTUNGS-ENHANCEMENT-MOSEFET

199501662  Vorrichtung und Varfahren zur Erfassung und Bewertung singie Lge
einestaeurmiich diskreten Puniktmusiers

1995071553 Verfahren zum Lesen und Auffrischen eines single use
gynamischenHalbleiterspeichers

199801854  Verfahren zum Lesen ung Schreiben von Daleninhaiien singgle use
einesdynamischen Halbleiterspeichers

1995801556 SPEICHERVORRICHTUNG UND HERSTELLUNGEVERFAHREN single use

199501561 OFPTOELEKTHONISCHE SENDE-EMPFANGS-VORMICHTUNG single uae

199501562 WELLENLAENGENABSTIMMBARE LASERVORBICHTUNG single use

198501578 VORRICHTUNGEN ZUR UMWANDLUNG VON SINGLE-ENDED- single use
SIGNALEN ZUVOLLDIFEERENTIELLEN SIGNALEN UND
UMGERKEHRT.

1989501587 Elekirisch schreib- UND loeschbare singie use
Festwerispeicherzellenancrdnungund Verlahren zu derer He ratetiing.

199501590 SFANNUNGSUMSETZER ZUM ERZEUGEN EINER GEREQELTEN single use
AUSGANGESPANNUNGAUS EINER EINGANGESSEPANNUNG

199801592 VERFAHREN ZUR DEKODIERUNG UND KODIERUNG EINES dual use
KOMPRIMIERTENVIDEODATENSTROMS MIT BEDUZIERTEM
SPEICHERBEDARF

129507594 VERFAHAREN UND ANORONUNG 2UR CODIERLUING UND duai use
DECODIERUNG VON EINEMVIDEQDATENSTROM FUER ALLE
BILDELEMENTE DES VIDEQDATENSTROMS

Digse Liste enthiilt die im Nachtrag Vom 1. Juni 1996 aufgefihnen Sehutieshstamiien. " Bpa &

korrigiort um den Nachtrag vom 20, Dezember 2001, Selte 65 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetiivte Schutrectte gelen als lt Widkung 2o 1. Apell 18898 von SAG In JEX pingubracht,

nflreon

19950715988 BOOTSTRAPSCHALTUNG gingle uze

193501601 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN CMOS- single uge
BCHALTUNG

199501602 Elekirisch schreib- UND loeschbare single use
Festwertspeicherzellenanordnungund Verfahren zy derer Herstellung,

199501604  Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens rwei single use
gegeoneinanderisolieren Baselemenien und Veriahren xu deron
Herstellung

199501610 VIDEOQSIGNALEMPEANGSEINFRICHTUNG MIT dual use
AUFZEICHMUNGSSCHUTZ

1933071615 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUH dual use
DECODIERUNG EINES VIDEC-DATENSTROMS

1995071622 ELEKTRISCH LOESCH- UND PROGRAMMIERBARE NICHT- single uze
FLUECHTIGE SPEICHER-ZELLE

199601626 BILDSIGNALVERARBEITUNGSEINRICHTUNG UND VERFAHREN  dual use
ZUR VERARBEITUNGDIGITALER DATENSIGNALE

198501631 Verfahren zur Herstellung eings MOS-Transistors. singlc Use

199501637 VERFAMREN ZUR HERSTELLUING VON MINDESTENS ZWE] singic use
TRANSISTOREN IN EINEM HALBLEITERKOERPER

199501643 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON single use
MIKROELEKTRONISCHEN STRUKTUREN

199501644 TRANSPONDER UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES  dual use
TRANSPONDERS

1995645 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GATEELEKTRODE singie Lse

199501646 RENIGUNGSVERFAHREN FUER EIN ZU STRUKTURENDES, single use
BESCHICHTETESWERKSTUECK

199501647 VERFAHREN ZUR KONTAKTLOCHHERSTELLUNG gingle uge

199507648 MIKROCLEKTRONISCHER, INTEGRIERTER SENSOR UND single use
VERFAHREN ZURHERSTELLUNG DES SENSORS

199501649 MIKHOELEKTRONISGHER, INTEGRIERTER SENSOMN UND single use
VERFAHREN ZURHERSTELLUNG DES SENSORS

199501650 VERFAHREN ZUR HEASTELLUNG EINER VIELZAHL VYON single use
MIKRCELEKTRONISCHENSCHALTUNGEN AUF S0l

1995016561 VERFAMAEN ZUR HEASTELLUNG EINER VIELZAHL VON single use
MIKRQELEKTRONIECHENSCHALTUNGEN ALF S0

19351632 SYSTEM ZUM TRANSPORT VON TESTBOARDS single use

199501658 Verfahren zur Metallisiarung von Submikror-<bzw.~m- single use
yKontakiloechern in Halbleiterkoerpem

199501659 TINTENSTRAHLDRUCKKOPF UND VERFAHEEN Z2UM single use
HERSTELLEN EINES OLCHENTINTENS TRAMLDRUCKKOPFES

199501661 LETERRRAHMEN FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN dual use

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 3, Juni 1999 aufqelGhnan Schitzrechistarmiion. " GRE i6

korrigiort um dan Nachirpg vom 20, Dazombar 2007,
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Anlage D2 (alngle use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Andgetihre Schutzrectts gelten als mit Witkung zom 1. Apell 1999 von SAG ir lEX eingabrackt.

bfinsen

"

189501665  Oplische Strukiur und Verfahren zu deren Hersteliung. singie use

199601666 INTEGRIERTE SCHALTUNG siNgio use

198501670 DRAM-Zoilenanordnung und Verfahren 2y deren Herstellung. singile use

199501673 VERPACKUNG FUER EIN ELEKTRONISCHES BAUELEMENT single use

199501674 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONDENSATORS IN single use
EINER HALB-LEITERANCRODNUNG

199501676 OPTOELEKTROMNISCHER WANDLER UND singie use
HERSTELLUNGSVERFAMREN

199501680 VERFAHMEN ZUR HEBSTELLUNG FINES SELBSTJUSTIERTEN single use
KONTAKTES UNDEINES DOTIERTEN BEREICHS

198501681 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG KOMPLEMENTAERER MOS. single use
TRANSISTOREN

199501687 CHIPKAMTE single use

199501688  Vorrichtung >ur Mehrfachnutzung einer Regethasis in einemiFuzry- single use
Logic-Goprozessor,

199501716 CHIPMOOUL single use

189501717 CHIFMODUL single use

189501718 Schaliungsanordnung zur Versorgung einas dual use
glektronizsehenlasikrelses

193501719 SCHALTUNGSANQRDNUNG MIT EINER TESTSCHALTUNG single use

1996501720 KONTAKTLOSE CHIPKARTE UND VERFAHREN ZUR single use
HERSTELLUNG DERSELBEN

1QAE0172T VERFAHREN UND VOREHCHTUNG ZUR HERSTELLUNG CINED single use
AMORDNMUNG AUS EINEM TRAEGER UND EiNER
LUFTSFULE(Z.B.CHIPKARTE)

199501726 VERFAMAEN ZUR ZUGRIFFSSTEUERUNG VON EINEY dusl use
DATENSTATION AUF MORBILEDATENTRAEGER

199501733 INTEGRIERTE SCHALTUNG single use

199801757 Optischer Schaller zum Schaiten zweier oder mehrerer oplischer single useg
Wellenlaengenbacnider

199501778 INTEGRIERBARE KOMEABATORSCHALTUNG MIT single use
EINSTRELLBARER ANBPRECGH-SCMWELLE

198501792 TEILNEHMERENDSTELLE dual uze

199501794 DIGITALES NACHRICHTENVERMITTLUNGSSYSTEM dual use

199501198 ANSAUGPLATTE FUER WAFER single use

139501813 VERFAHHEN UND ANOBDNUNG ZUM ANFASSEN DER single use
UEBERTRAGUNGESBITRATEEINER NACH DEM ASYNCHRONEN
TRANSFERMODUS ARBEITENDEN DATEMNMUETI-
FLEXEINRICHTUNG

Diese Liste enthilt die im Nachrag vam 1. Juni 1898 autgefinnen Sthutrechsfamiien, 7 " 8poic

korrigicrt um den Nachirag vom 20. Dezember 2001. Seite 67 von 166
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Kurzfassung dos Einbringungsvartrages SAG in iFX
Anlage D2 {(single use) und DJF (dual use) Schutzrechte
Ao iltate Sehwtepochto gelieo als it Widiusy zom 1. Aprll 1989 von 540G In IFX eingebracht.

infinean

199501814 CORDONUNGSVERFAHREN FUER singgle use
ZUGEROCRIGHKEITSFUNKTIONSWERTELINGUISTISCHER
EINGANGSWERTE [N EINEM FUZZY-LOGIC-PROZESSOR
UNDANORDNUNGEN ZU DEREN DURCHFUEHRUNG

199501868 VORRICHTUNG ZUM MESSEN DER SIGNALLAUFZEIT EINEA dual use
DIGITALEN UEBER-TRAGUNGSEINRICHTUNG

199501869 THEIBEASCHALTUNG FLIES EINE LEUCHTDIODE dual use

199501881  Koppallordnung zum selbstjustierenden Aneinanderkoppelin single use
einesORIC-Bausteins und oplischer Fasern

199501884  Vorfahiron zur Batostioung efektronischer Bauelemente auf ginem single use
Bubstrat durch Drucksintern

199501896 ANCHONUNG £UMH DARSTELLUNG VON MINDESTENS ZWE! single use
BH.DFOLAEN

19951897  Einrichlung zum sprungweisen Adressieren bestimmier single use
Leitungeneines serell arbeitenden digitalen Speichers

199501899 Speicherzafenanordnung aus matrixfoermig single use
sngeordnetenSpeicherzolic

199507908 QURCH FELOCFFERKT STRUERBARES LESTUNGS- single use
HALBLEITERBALICLEMENT

199501919 DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES singhe use
HALBLEITERBAUELEMENT MIT
MEHRERENTEMPERATURSENSOREN ZUM SCHUTZ VOR
UEBERLASTUNG

1995071927 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES single use
FREIGABESIGNALE FUER EINETAKTSTEUERBARE SCHALTUNG

198501828 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR 8ILL-IM- singhe use
BILD-EINBLENDUNG

199501930 HALBLEITERANORDONUNG UND VEHRFAHREN ZU IHRER singha use
HERSTELLUNG

19950193y VERFAHEBEN ZUM ERZEUGEN SEHR KLEINER single uco
SETRUKTURWEITEN AUF EINEMHALBLEITERSUBSTRAT

199501933 VERFAHREN ZUM ERZCUGEN DER SQURCEBEREICHE EINES single use
FLASH-SPEICHER-ZELLENFELDES UND FLASH-

SPCICHERZELLENFELDES

199501950  Anordnung mit einem pn-Uebergang und eingr Massnahme single use
zurHerabsetrung der Gelalr eines Durchibruchs des pn-Uebeargangs

199501952 INTEGRIERTER MIKROWELLEN-SILIZIUM-BAUSTEIN single use

199501962 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN CMOS- gingle use
SOHALTLING.

199507965 SCHALTUNGSANORONUNG ZUM ANSTEUERN EINES single use
DEFPLETION-MOSFET

Digse |.iste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefiihrtan Schutzrechtstamiien,  CPCIC

korrgiort um don Nochirag vorn 20, Dazember 2001, Soip 658 von 186
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Kurzfagssung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Atgetithres Schutzrechits gelten als ralt Wikung zum 1. April 1999 vor SAG i 1EX eingebracht,

1995071972 ANORDONUNG UND VEAFAHREN ZUM ELEKTRISCHEN single use
VERBINDEN EINES HALB-LEITERCHIPS MIT ZUMINDEST EINER
KOMNTAKTFLAECHE

1995019768 DHRAM-Zeflenanordnung mit dynamischen single use
selbstverstaerkendenSpeicherzelien.

1995019871 SCHALTUNGEANDOHDNUNG ZUR ERZEUGUNS BINES single use
BIASPOTENTIALS

199301884  Diode mit hoher Stosssirernfestigkeit und weichemAbschaliverhaiten.  single use

199501986 BIDIREKTIONALE TREBERSCHALTUNG FUER PCI-BUSSYSTEME gingle use

199501589 CHIFMOQOUL aingle uae

199507994 DOPPLERRADARMODUL dual use

1995071995 Schallungsanordnung zur Frequenzverdoppelung single use

199502007 TESTBARE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MEHFREREN singie use
IDENTISCHENSCHALTUNGSBL OECKEN

199502003 Einrichtung zum Emiltieren von Elektronen, Anordnung aus gingle use
manrerensolchen Einrichiungen und Verfanren zur Hersteliung einer
solchenEintichtung

199502015 VORRICHTUNG UND VERFAMREN ZUR PROZESSIERLUNG VON single use
HALBLEITER-ELEMENTEN

199502021 SMD-SPULE single use

199502G28 BEWERTER- UND VERSTACHKERSCOHALTUNG single use

199502030 VERFAHREN ZUR SYNCHRONISATION AUF EINE FOILGE VON dual use
DIGITALENDATENWERTEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG
ZUR DURCHFUEHRUNG DESVERFAHRENS

199502043 INTEGRIERBARER KONDEMNSATOR UND VERFAHREN 2 Single ke
SEINER HERSTELLUNG

199502048 LASERDIODENBAUELEMENT MIT WAERMESENKL single use

188502050 HKOMPAKTE HALBLEITEASHEICHERANORDNUNG LIND single use
VERFAHREN ZU DERENHERSTELLUNG

199502055 Prozaessor-Analysesysiem single use

199502056  Vorrichtung und Verfatren zur Kommunikation zwischen Sende- dual use
und/oder Emplangssiationen und einer Vermittlungsstation

19845020567 VERFAMEEN UND VORRICHTUNG ZUR IMPLANTATION VON single use
DOTIERSTOFF

199502071  Feldgesteuerter Bipolartransistor. single use

199602072 VERFAHREN ZUM BESEITIGEN VON KRISTALLEEHLERN [N aingle use
SILZIUMEBCHEIBEN

193502083 VERFAMREN ZUR KONTROLLE VION SCHEIBEN single use

1899502093 VIDEQEMPFANGSGERAET MIT EINER single use
TELETEXTVERARBEITUNGSEINRICHTUNG

Diese Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1889 autgefihrien Schutzrechitamiion. ™ cro 1

harrigiert urn dan MNachtrag vom 20. Dezember 2001, Spite 68 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in 1FX

Anlage D2 (zingla use) und DI (dual uge) Schutzrechte
Arifopatditete Schutzeectte geln sl ot Wikkang zom 1. Apdl 1998 vor SAG in [FX singetracht.

@Aogz/256

199502102 HALBLEITER-BAUELEMENT. INSB. MIT EINER sinyle use
CPTORLEKTRONISCHEN SCHALTUNGBZW. ANORDNUNG

199502111 VERFAHREN ZUR CODIERUNG EINES VIDEODATENSTROMS dual use
EINER AUSBILDBLOECKEN BESTEHENDEN VIDEOSEQUENZ.

199502118 SCHALTUNGSANCRONUNG UND VERFAMHREN ZUR gingle use
MEHRFACGHNUTZUNG EINESDIGITALEN TRANSVERSALFILTERS

199502120 SCHALTUNGSANORDNMUNG ZUM UEBERBLENDEN ZWISCHMEN  single use
BILD-FOLGEN

199502124 VERFAMREN ZUM SELHSTTAETIGEN ERMITTELN DER single use
NOETIGENHOCHSPANNUNG ZUM
PROGRAMMIEREN/LOESCHEN EINES FEFROMS

199502125 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERKENNUNG EINES BURCH dual use
EINE LASTFLIESSENDEN LASTSTROMS

19950212¢ SCHALTUNGSANORONUNG ZUM CEKENNEN DES LECBLALIFS  dual use
EINER LAST

199502128 VERFAHRENIUR HERSTELLUNG EINES EINE GEWORLEBTE single use
MEMBRANE AUFWEISEN-DEN DRUGKSENSORS

199502130 EEPROM und Verfahren aur Anstoucrury doassalbon slngle use

199502131 CMOS-Andrdnung single use

189502133 Fesispeicher und Verfahren zur Ansteuerung desselben single use

199502144 Leistungshalbleiter-Modut gingle uge

199502145 Verfohron »um Horabsetzen dor Traogerspoeicharadung singlo uso
intHabigiterbauelementen

199502146 VERFAHREN ZUR ANSTEUERUNG EINES single use
FELDEFFEKTTRANSISTORS

1949502148 (JEBERTRAGUNGSSYSTEM duai uae

199502149 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINER single use
EREICHERZELLENANORDNUNG

199502160 VERTIKAL INTEGRIERTES HALBLEIMERBAUELEMENT MIT ZWE!  single use
MITEINANDERVERBUNDENEN SUBSTRATEN UND
HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFUER

199502157 SCHALTUNGSANCRDNUNG ZUM SCHUTZ VON GLEICHETROM-  dual use
BORDONETZIEN GEGENKURZISCHLUSS

199502162 Halbleierbauelement mit Schotikykoniaky single Lse

199502166 Verfahren zur Hersteliung sines single use
elekironischonbeisiungsbaumementes und
Leistungshalbloiterbauslement

199502167 Verfahren sur Montage eines Rahmeng aul ein Traggermaterial und  single use
Vorrichtung zur Burchiuvehrung des Verfahrens

199502169 Mikrochip mit einem diesen ganz oder taiiweize dual use
umgebendertichiundurchiaessigen Ummanielungsabschmt

Diese Liste enthiilt die im Naghtrag vam 1. Junl 1999 aufgefihrten Schutzrechtsfamiien, CPCIC

korrigigr wn dan Nachitrag voem 20, Dazombor 2001,
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Kurifassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und DJF (dual use) Schutzrechte

Aufgetibrie Schutzrechte gelten sy rit Widkung zum 1. Apc 1989 won SAG in IFX singabracht,

199502170 Chipkartenkoerper zur Merstefiung elner eine Spule single use
emhattendonChipkarte

199502171  Chipkartenkoemer single use

199502176 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN single use

SCHALTUNGBANORDNUNGMIT MINDESTENS EINEM MOE.
TRANSISTOR,

199502182 SPEICHERZELLE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER  single use
NICHTFLUECHTIGEN SPEICHERZELLE

199502183  Hochintegrierta, nichitfluechtige Halbleiler-Speicharzelle single use

199502164 HOCHINTEGRIERTER HALBLEITERSFEICHER LUND VERFAHAEN  single use
ZUH HERBTELLUNGDES HALBLEITERSPEICHERS

199502186 Kunststofftraeger mit Induktionsspule sihgle use

199502187 Chipkarte mil siner Induktionsspule und Verdghren zu ihrerHersteliung single use

1898502189 Chipkarie dual use

193502190 CHIFKARTE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER singie use
CHIPKARTE

199532191 Auftrennbare Verbindungbruecoke (Fuse) urnd single use

verbindbarel gitungsunterbrechung (Anti-Fuse), sowie Verfahren zur
Harsteliungund Aklivierung siner Fuse und einer Anti-Fuse

199502192 SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER ANZAH VON single use
ELEKTRONISCHENSCHALTUNGSHKOMPONENTEN

189502193 HALBLEITEASPEICHERVORRICHTUNG aingle use

199502209 INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT PROGRAMMIERBAREM PAD- single uze
TREIBER.

199502270 Festwenspeichorzefisnanordnung und Verfahren zu derenHerstellung. single use

199502212 [NGITALE SBIGNALPROZESSOR-ANOQRONUNG ZUM VERGLEICH  dusi use
VONMERKMALSVEKTOREN UND DEREN VERWENDUNG SOWIE
JUGEHOERIGESBETRIEBSVERFAHREN

199502220 Einrichtung zur Uehemruefung der ordnungsgemaessen Verpackung  single use
venelekirischan Baulelen, insbesondesre integrierlen Schaltkreizen

199502221 Einvichtung zur Uoberpruefung von elekirischen single use
Buauteilen,insbesondere integrierien Schaltungen

199502222 VERFAHREN ZUM TESTEN VON BURN-IN-BOARDS UND DARIN  single use
EINGESETZTENBAUTEILEN WAEHREND DES
BESTUECKUNGEVORGANGES

199502224 Einrichtung in einer Halbleterferdigungsanlage, insbesondere single use
fuerintegrierte Schaliungen

198502228 EINRBICHTUNG IN EINER HALBLEITERFESTIGUNGSANLAGE, aingle use
INSBESONDERE FUERINTEGRIERTE SCHALTUNGEN

199502229 Verfahren zur Bestimmung eines clektrischen Oberflaeche nwider- BiNCHe use

standesz ung Messvorrichiiung

Digse 1Iste enthilt die im Nachtrag vom ni 1999 aufgefihrten Schutrrechtstamiiien,  GPCIC
korrigiort um dan Nachirag vom 20, Dezembar 2001, Seito 71 von 186
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Kurzfassung dos Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use} und D3I (dual use) Schutzrachte
Aufgetihre Schutrrechte gelen alg rolt Witk coen 1. Apeil 1999 von SAG in IFX eingebrachL

199502246 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONDENSATORS N single use
EINERHALBLEITERANORDNUNG.

199502247 FREQUENZMISCHER FUES 1N DOPPLERRARARMODUL dual uso

193502248 VERFAHREN ZUR BEARBEITUNG VON GEDUENNTENMN single use
HALBLEITERSCHEIREN

1989502264 Durch Feldeffekt steuerbares Leistungs-Halbleiterbauelerment single use
ritTemperatursensor

189502270 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GATEELEKTRQOE single use
FUER EINEMOS-STRUKTLR,

199502271 VERFAHREN ZUM BETRIER EINER SEAM MOS- TRANSISTOR- single use
SPEICHERZELLE

199502273 SCHMELZSICHERUNG IN EINER INTEGRIERTEN slngle use
HALBLEITERSCHALTUNG

199502276 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINES MOS-TRANSISTORS | single Luse

199502278 VERFAHREN ZUR RECHNERGESTUETITEN dual use
BEWEGUNGSSCHAETZUNG FUERBILDPUNKTE ZEITLICH
AUFEINANDER FOLGENDER BILDER BEINERVIDEQSEQUENZ

1995650228 VERFAMREN ZUR RECHNERGESTUETZTEN dual use
BEWEGUNGSBSCHAETZUNG FUERBILDPUNKTE ZEITLICH
AUFEINANDER FOLAQENOER BILOER EMNERVIDEQSEQUENZ

199502283 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES NEUROMN-MOS- single use
TRANSISTORS AUF DERBASIS EINES CMOS-PROZESEES

199502283 Leisulngshalbleiter-Modui mit paralicigeschalteten [(GBT-Chips dual use

199503034 SENSOQH AUF FET-BASIS dual use

1899503058 VERFAHREN ZUR PHOTOLITHOGRARPMISCIHEN sirgyle use
STRUKTURERIEUGUNG

1959503214 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYBENZOXAZOL- single use
VORSTUFENUND ENTSPRECHENDER RESISTLOESUNGEN

198503381 VEASTAEAKER MIT MINIMALER LEISTUNGSAUFNAMME singlo use

199503392 MAGNETISIERUNGSEINRICHTUNG FUER EIN dual use
MAGNETORESISTIVES DUENN-SCHICHT-SENSOREL EMENT MIT
EINEM BIASSCHICHTTEIL

199503393 MAGNETISIERUNGEVORRICHTUNG FUER MAGNETORESISTIVE dual use
DUENNSCHICHT-SENSORELEMENTE 1N EINER
BRUECKENSCHALTUNG

193503440 VERFAMREN ZUR HEASTELLUNG VON POLY-O- singic use
HYDROXYAMIDEN

199503441 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG VON FOLY-O- single use
HYDROXYAMIDEN

199803516 RASTERKRAFTMIKROSKOFIESOMNDIEN UND dual Lsa
RASTERTUNNELMIKROSKOPIESPITZEN

Diese Liste enthilt gie im Nachtrag vem 1, Juni 1999 aufgeflnnen Schutzrechistamiien,  CPCIC

korrigiart urn dan Nachtrag vom Z0. Dezember 2001 Seite 72 von 106
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Kurzfassung dos Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Attt Scluitsrochts guiin abs mit Wikung zum 1, April 1989 von SAG In 1EX vingabracht,

Infinean

e

199503532 VERFAHAEN ZUM HERSTELLEN VOM SILICIUMCARBID- dual use
EINKRISTALLEN

199503614 HALBLEITERBAUELEMENT AUF SILICIUMBASIS MIT cual uge
HOCHSPERRENDEM RANDAB.SCHLUISS

199503618 NEUE DICARBONSAEUREDEHIVATE single use

199503624 HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O-  single use
MERCAPTOAMIDEN

1899503625 HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND #OLY-O-  single use
MERCAFPTOAMIDEN

199503626 HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-Q-  singlc use
MERCAPTOAMIDEN

199503627 HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY (- single use
MERCAPTOAMIDEN

199503628 MHERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMDIEN UND POLY-O- single use
MERCAPTOAMIDEN

198503882 STRAHMLUNGSEMPFINDLICHER WANDLER cual use

199503836  Halbleiteranordnung zur Stromboegronzung cual use

199504051 EINTEILIGER HALTER ZUR LOESBAREN OBER- single use
FLAECHENMONTAGE.

199604108 EINRICHTUNG Z0M LIEBERBWACHEN single use
EINEGLEISTUNGSGEREGELTEN LASERS,

199504130 OPTISCHE KOPPLUNGSANORDNUNG single usc

189504147 OQFTISCHER STECKVERBINDER. single use

199504148 STECKVEREINDER FUER EIN LICHTWELLENLEITER-KABEL. single use

199504175 OPTISCHER STRECRKYEREINDER single use

199504181 AUFNAHMEANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELL EN  single use
EINER AUFNAHMEANCRDNUNG FUER MINDESTENS EINEN
UMHUELLTEN LICHTWELLENLEITER

198504182 OPTISCHE KOFPPLUNGSANCHRIINUING single use

1989505301 DIFFERENZVERSTAERKER singlo use

199505302 INTEGRIERBARER UMSCHALTER FUER HOEHERE dual use
SPANMUNGEN

199505303 TEMPERATURKOMPENSIERTE SENSORANORDMNUNG LIND single use
VERFAHREN ZUR TEMPLRA-TURKOMPENSATON EINER
SENSORANORDNUNG

198505304 SENSORANORDNUNG dital use

129505305 SCHALTUNGESANOEDNUNG ZUR UMSETZUNG EINES 1-BIT- single use
DIGITALSIGNALS INEIN ANALOGSIGNAL

THI505306 VERFAHREN ZUR SELBSTKALIBRIERUNG EINEE A/D- QDER /A single use
WANDLERS

199565307 ANALOG-DIGITAL-UMSETZER single use

Digge Liste anthilt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefinnen Schutzrechtstamilien, CPG iC

korrigiert om gan Naghirag vom 20, Dazermber 2001, Seite /3 van 166
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Kurzfagssung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage 02 (single use) und D3 (dual use} Schutlzrechte
Autgetithite Schutzechte gelten als tnit Widknrg zom 1. April 1998 vonr SAG o lEX eingebracht.

Infinzen

189505308 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES single use
TAKTSIGMNALS

199505309 SCHALTUNGSANORDNUNMG 2UH VERBINGERUNG EINER dual uge
MINORITAETETRAEGER-INJEKTION IN EIN SUBSTRAT

193505312 THANSFORMATIONSSCHALTUNGSANORDNUNG Fingie use

199505313 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR STROMTRANSFORMATION single yse

199505314 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GLAETTUNG EINES dual use
SEARNLING

199505316 STROMTREIBERSCHALTUNG MIT QUERSTROMREGEL UNG dual use

198505317 SCHALTUNGESANORDNUNG ZUR GLEICHSPANNUNGS- UND single use
WECHSELSPANNUNGS-AUSKOPRLUNG

183507420 INTEGRATED CIRCUIT INTERCONNECTION EMIFLOYING single use
TUNGSTEN/ALUMINIUM LAYERS

1995807421 ANISOLATION COLLAR NITRIDE LINER FOR DRAM FEROCESS single use
INVOLVEMENT

199507433 WIRE ARRAY QICING FOR A DAMAGE FREE-SERPARATINCF single use
WAFERS OR SUBSTRATES

1995807434 ABLATION PATTERNING OF MULTIH AYERED STRUCTURES single use

199507436 IBOTROPIC SILICON ETCH PROCESS THAT 15 HiGHLY single use
SELECTIVE TOTUNGESTEN

199507437 LOW POWER SENSE AMPLIFIER FOR GAIN MEMORY CELLE single use

193507441 TWO-5TCF CHEMICAL MECHANICAL POLISH SURFFACE single use
PLANARIZATIONTZCHMNIGLIE

199507479 MONOLITHIC LINEAR OFTOCOUFLER single use

199507480 MONOQLITHIC LINEAR COUPLER STRUCTURE single usc

189507481 AN DATA ACCESS ARRANGEMENT HAVING IMPROVED single use
THRANSMIT HECEIVESEPARATION

199507482 A COMBINATION HOOK/SWITCH CONTROL AND POLARITY single use
QUARDWITH INTEGRAL DRIVE TRANSISTORS

1849507483 A METHOD OF MANUFACTORING A SEMICONDUCTOR DEVICE  single use

1899507487 SCANNING ELECTRON MICROSCOFE RULER AND METHOD single use

159507458 METAL INTERCONNECT STRUCTURE FOR AN INTEGRATED single uce
CIRCWIT WITHIMPROVED ELECTRO MIGTATION BELIABILITY

199507501 IN-SITU WAFER TEMPERATURE CONTRQL AFFARATUS FOR single use
SINGLEWAFER TOOLS

199507502 QFF-STATE GATE-OXIDE FIELD RECUCTION IN CMOS singie use

199507508 ETCH CHAMBER HAVING THREE INDEPENDENTLY single use
CONTROLLEDELECTRODES

199507511 AVOIDANCE OF PATTERMN SHOBTENING BY USING AN OFF singHle yse
AXIBILLUMINATION WITH TWISTING DIPQLE AND POLARIZING
AFERTURES

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeflhnen Schutzrechtsfamiien,  CRCIC

Korrigiert uen den Nachirag vom 20, Dezornber 2001, Selter 74 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in 1FX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetihrs Schutrrechte geler ald codt Widiung zorm 1. April 19948 vonit SAG InlFX aingebracht.

189507512 APPLICATION OF THIN CRYSTALLINE Si3N4 LINEFRSS IN single use
SHALLOW TRENCHISOLATION [STh STRUCTURES

199507513 ETCH PROFILE SHARING THROUGH WAFER TEMPERATURE single use

CONTROIL.

199507514 FORMATION OF SELF-ALIGNED OVERLAPPFING BITLINE single yae
CONTACSTS WITHSACGHIFICIAL POLYSIGON FILLAIN BTUL

199507532 AN IMPROVED SEMICONDOUCTOR DEVICE single use

198507534 ENMANCED DEEP THENCH STORAGE NODE CAFACITANCE single use
FOR DRAM

199507535 FUSE ELEMENT FOR EFFECTIVE LASER BLOW IN AN singie une
INTEGRATED CIRCUITOEVICE

199507636  IN-GITU TEMPERATURE MEASUREMENT LISING X-RAY single use
DIFFRACTION

1995075837 INTEGRATED FOLYSILICON DIQODE CONTACT FOR GAIN single uze
MEMORY CELLS

198507538 BORDERLESS COMNTACT ETCH PROCESS WITH SIDEWALL single use

SPACER AND SELECTIVEIBOTROPIC ETCH PROCEES

1899507542 LOW PROFILE OPTICAL DEVIGE WITH MULTIPLE MOUNTING single use
CONFIGURATIONS

1859507543 DEEF OEPLETION MODE DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY  single use
{DRAM) CCLL

199507562 TERFACE FOR PROVIDING CALL CONTROL FOR A HEADSET single use
ATTACHED TO ATELEPHOME

199507564 CLOSED-MOLL FOR LED ALPHANUMERIC DISFLAYS single use

199507568 IMEROVED FUSE LINK STRUCTURES THRQUGH THE ADDITION  single use
OF DUMMYSTRUGCTURES

199507569 PLANARIZED FINAL PASSIVATION FOR SEMICONDUCTOR single use
DEVICES

199507570 METHOD TQ FORM A BURIED, IMPLANTED PLATE FOR DRAM single use
TRENCGH STORAGECAPACITORS

198507571 SINGLE OR MULTIPLE FATTERNED ETCH STOP LAYERS FOR single use
FLUSE ETCH

199507572 CONTROLLED RECRYSTALLIZATION OF BURIED STRAF IN A sifgle use
SEMICORDUCTORMEMORY EVICE

199507573 PROCESS FOR REDUGCING CIRCUIT DAMAGE DURING PECVD IN single use
SINGLE WAFERPECVD SYSTEM

199507574 SEMICONDUCTOR STRUCTURE USING MODULATION DOPED single Uae
SILICGATEGLASSES
199508002 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use

FLIMMERREDLUKTION FLUER EINGERAET ZUR
VIDEOSIGNALVERARBEITUNG

198508014 INTEGRIERTE PUEFERSCHALTUNG single use

Diese Uiste enthal die im Nachirag vem 1. Junl 1999 autgeiuhrten Schutzrechtstamilien,  GPGIC

karrgiart urn dan Nachtrag vorm 20, RDezembar 2001, Seite 75 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX inﬁﬁwn :

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte e i

Austgeilhne Schuzechte gelen als tll Wirkung Zurm 1. Apclt 1999 vonr SAG i 1EX aingobracht

199508016 INTEGRIESTE PUFFERSCHALTUNG singlie use

199508016 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BESTIMMUNG VON singlo use
KARAZITAETEDIFFERENZEN

199508018 Vorrichtung zur Takierzeugung fuer CMOS-Schallungen gsingle use
mitdynamischen Registem.

199508023 SCHALTUNGSANORINUNG ZUR EAZELIGUNG EINES single use
GEGENUEBER EINEM BINGANGS-SIGNAL ORTHOGONALEN
ALSGANGSSIGNALS SOWIE VERWENDUNG DIESER SCHAL-
TLNGSANORDNUNG

199508036 SCHALTUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM MESSEN dual use
EINES KAPAZITAETS-UNTERSCHIEDES ZWISCHEN EINER
ERGTEN KAPAZITAET UND EINEMZWEITEN KAPAZITAET G2

199508041 VERFAHREN UND ANORONUNG ZUR RESTIMMUNG DES single use
EMISSIONSFAKTORS VONHALRBLEITERMATERIALIEN DURCH
BESTRAMLUNG MIT ELEKTROMAGNETISCHENWELLEN

189508044 Mikromechanizches Bauelement mit Membran dual use

199508057 CHIFKARTE single use

198508065 VERFAHBEN ZUM ERZEUGEN EINER SILIZIUMDIOXIDSCHICHT  single use
ALIFOBERFLAECHENABSCHMITTEN CIMER STEURKTUR

199508087 SRAM-SPEICHERZELLE single use

199508081 Optoelekironisches Bauelement mit kodireklionaler Mogenkoppiung  single use

199508088 VERFAMMEN UND SOMALTUNGEANQRDONUNG ZUH dusl use
NAUSCHREDUKTION FUERVIDEOSIGNALE

199508094 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DATENKARTE single use

199508101 VERFAHREN ZUR VERTIKALEN INTEGRATION single use
MIKEOQELEKTRONISCHER SYSTEME

199508559 ERSTELLUNG VON FOLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O- single use
MERGCAPTOAMIDEN

199508560 HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-C-  single use
MERCARPTOAMIDEN

199508596 VERSCHLUSSTEN. single use

199508597 LOESBARER STECKER single use

199508605 Plasitehenfoarrnige, hydrophobe Kahianstoffagrogele mit emer dual use
Fasgrverstaerkung aus elektrisch nichtieitenden, anprganischen
Materialien und ein Veriahren zu deren Hersteliung

199509809 ECHOKOMPENSATOR IV single use

199509810 SENDEFILTER FUER EINEN ECHOKOMPENSATOR single use

199501002 Doppetheterosirukiur-HEMT singlo uce

199601004 Hersteliverfahren fuer eine Siliziumoxid-Schichi auf aingrTopographie  single vse

199601005 Herstellverfahren fuer ein mikromechanisches Bautell mit single use
ginerowoglichen Stroktur

Biuss Liste anthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1996 aufgafihrten Schutzrechisfamiten, CCPCIC

korrigiarnt um gen Nachirag vom 20, Dezermber 2001. Seitp 76 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgathrie Schutzmchie gelten alu ot Wirkwirng zoam . Apel 1999 vor SAG i IFX aingebracht

‘tafinsan

CArRRA ST
-

199601006 Elekirisch programmierbare Speicharzellenanordnung und single use
verfahrenzu deran Herstellung.

499601008 Mikromechanisches Bauteil mit planarisiertem Deckel auf single use
einemHptiraum undg Merstaliverfahren

199601009 Eiekirisch prograrmmierbara Speicherzellenanordnung ured singte uae
Verfahrenzu deren Hersteliung.

199601010 Matrix-Speicher (Virtual Ground) singla use

199601012 Halbleiterbauelement single use

199601015 Mobiles Fernsprechendgeraet duat use

1899601017 SCHAL TUNGSANORDNUNG ZUH FARBDECQDIERUNG UND - single use
DEZIMIERUNG FUER EINVIDEOSIGNAL

199601020 Schaltnetzteil mit verlustleistungsarmem Standby-Betrieb single use

199601037 VORARICHTUNG ZUR single use

SPANNUNGSVERVIELFACHUNG, INSB.VERWENDBAR ZURZUR
ERZEUGUNG DER LOESCHSPANNUNG FUER EIN EEFROM

199601038 STATISCHE HALTEGLIEDER MIT EINPHASIGEM STEUERBIGNAL, single use
199601043 ELEKTRISCHE SCHALTUNG ALS OHMMETER single use

199601049 Vorfahren zur rechnargestuetzion fterativen Bestimmung gingle use
desiinschwingvernatiens ainet Darzresonmerschatung

199601068 VERFAHREN ZUR FAX-UEBEBTHAGUNG IN DIGITALEN NETZEN  dual usc

199601067 Verfahren zur Herstellung strukturierier Metallisierungen single use

199601084 Halbisiterneuron mit variablen Eingangsgewichten. singHer usy

199601071 Vorrichtung zum Aufriehmen und Halten eines Tails, single usa
insbesondarecines eing Mikrolinse hatternden Tracgerkoerpers

199601073  Optische Koppelanordniung aus einom Paar streifenartiqer single use

optischerWellenleiterendabschnitie

199601083 VERFAHREN ZUM LOETEN EINES HALBLEITERKOERPERS AUF  single use
EINETHAEGERPLATTE UND HALBLEITERKOERBER ZUR
DURCHFUEMRUNG DESVERFAHRENS

199601098 ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND duat use
DECODIERUNG VON MITEINEM BLOCKBASIERTEN
CODERUNGSVERFAHREN CODIERTEN BILDERN

199601099 Durch (Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelemeni single use

199601100 Durch Feldafuki steucrbaras Hatblelterbaugloment single use

199601101 SPEICHERZELLENANORDNUNG UND vERFAMREN ZU DEREN gincio uso
HERSTELLUNG

199601117 ADRESSIERUNG VON DATEIEN IN SEQUENTIELL single usg
ALBEITENOENMATRIX-SPEIGHERN

149601120 SCHIEBEREGISTER single use

109601135 TREIBERSCHALTUNG single use

Piese Lists anthalt dis im Nachtag vom 1. Juni 1908 aifgefanrten Sehutztechtstamilien, R ol A 1

worrigiert wn don Nachirag vorm 20. Dozemtior 2001, Sela 77 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und DI (dual use} Schutzrachte
Aufgefitre Schutzrechts gelten abe mit Wikung zum 1. Aprd 1999 von SAG In1EX vingmbracht.

199601138 ANORDNUNG 2UR FUZZIFIZIERUNG EINES AN EINEM EINGANG single use
ANULIEGENDENEINGANGSSIGNALES, DAS ALS SCHARFER
EINGANGSWERT ODER ALS UNSCHARFEMENGE VON
EINGANGEWERTEN VORLIEGT

199601140 VERFAHREN UND ANCRONUNG ZUR ADAPTION EINES FUZZY-  single use
REGLERS

199601141  Integrierte Schaltungsanardnung zum Anstouern einesLelstungs- single use
MOSFET mit sourcessitiger Last

199601148 Halbleiterkoemer mil Lotmalarialzchicht single use

1996071177 DATENUEBERTRAGUNGSVEBFAMREN dual uso

199601183 Hallungsanordnung fuer gingn programmicrbaren single use
nichifluechtigenSpeicher

199601201 Chipkarte mil ESD.-Schut: single use

199601202 ANCHDNUNG UND VERFAHREN ZUR FORMATWANDLUNG VON  dual uze
BILDBLOECKEN VONEINEM EBRESTEN CODIERUNGSFORMAT IN
EiN ZWEITES CODIERUNGSFORMAT

199601210 Durgh Feldeffert steuerbares Hatbleilerbauelferment single use

1996501214 Vorrichtung zur wellerlaangenmaessigen Slabilisierung dual use
ginesoptischen Filers

1996012756 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES single use
FELDEFFEKTTRANSISTORS MITSOURCESEITIGER LAST

1996071224 SCHWELLWERTLOGHK MIT VERBESSERTEM SIGNAL-RAUSCH- single uso
ABSTAND

149601227 Speicherzellenanardnung und Verfahran zu deren Hersteliung., single uso

199601434  Vorrichtung zur Analog/Digital-Wandlung mit unbedinglerStakilitaet  single use

199601248  Verfahren zur Abschaelzung der Lebensdaupr single use
eincsLeistungshaibloitor-Bausioments

199801270 MONQSTATISCHES HOMODYMNES RAUDARSYSTEM dual uze

1989601275 Durch Feidefiekt steuerbares Halbleiterbaueliement single use

199601290 Bipoiartrangistor mit Hochenergle-implantiertem Kofleidor single use
undHersteliverianren

198601291 Schallungsanordnung zur Bild-im-Bild-Einblendung single use

199601292 Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines an einem single uge
Bildschirmdarstelibaren Bildsignals

198601299 Schaltungsanordnung zur Leilungsanpassung und single yse
Echoumardrugekung

199601308  Verfahren zur Sicherung von Dafenpaketen und single usae
Schaiuungsanordrnungzur Durchfuenrung eines selichen Verlahrens

199601319 Elektrooptisches Verburdbauelement single use

1996071322  Integrierte Halbleiterschaltung single use

Diese Liste anthalt die im Nachtrag vom 1, Juni 1998 alfgef; Sehutzrechistamilien, CPCIC

korrigiont um den Nachirag vom 20. Dozernber 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (gingle use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Avtaetibete Schuteockte coliseo sl it Wikiung zom 1. Apell 1029 von 4G In FX eingsbracht

1996013371 FProgrammierbarer Speicher und Verfahren zur Herstellung eines single use
programrmierbaren Speichers

199601338 SCOHALTUNGSSTRURTUR MIT MINDESTENS EINEM MOS- singie use
TRANSISTOR UNDVERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG.

199601349 Halbleilerbavelemen? it gingtelibarer, auf einem single usoe
tunmelsirompesteuearten Lawinendurchbruch
bagierenderStromverstaarkung

192601350 Halbiviterbauslemaen! mil einem geteilten Floaling Gate sinQle use

199601353  Verfahren zur Personenidentifikation dual use

199601354 Kommunikationssystem mil einer Meistersiation wnd mindestens singlo uas
sinarSkiavenstation

199601355 Kommunikationssystem mit einer Meisterstation und mindestens single use
sinerSidavensiation

198601369 Verfahren zur Stouerung des Zugriffs auf einen von single use
menrerendatenquetien gemeinsam benulzten Vepertragungskans

199601371 Programmiarbarer Festwarispeicher mit verbasserter Zugrifforei single use

199601386 Videodecoder und entsprechendoes Verfahren dual use

199601382 SCHOTTRKYDIODENANCRONUNG UND VERFAHREN ZUR single uvse
HERSTELLUNG

198601404 integrierte Taktarzeugungsschalung single use

199601405 Integricrtc Schaltungsanordnung zur Reduzierung der Stromaufnahme single use

199601408 Verfahren zur Hersiellung eines Haibielterbausteines mit single use
ainermiWaermevereiler

199601410 Treibersiule gingle use

198601413 LDO-MOSFET single use

198601414  Synchronisierbare Stromversorgung single use

199601428 SFEICHERZELLENANORDNUNG LIND BN VERFAHREN ZU single use
DEREN HERSTELLUNG

189601430 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN ZUFAELLIGER single use
BITFOLGEN

199601431 Leiterverbundsystem und Verfabren zur Herstellung single use
elekirischieitender Verbindungen zwischen zwei oder mehr
Leiterstrukluren

199601432 Vorfahren 2o Herstellung einer Mehrlagen-Verbundstrukiur single use
milelekirisch leilenden Verbindungen

1899601433 Traogoreioment mit wenigstens einem integrierten Schaltkreis single use
sowigVerfaniren zur Herstellung eines sclchen Traegeretoementios

199601434 CHIFKARTOCNMODUL MIT BESCHICHTUNG AUS LEITFAEHIGEM  dual use
KUNSTSTOFF UNDVERFAHREN 2U DESSEN HERSTELLUNG

193601435 Kondensator mit aingr Garbig- QRER Borigbarmriereschicht single use

Dieze Liste enthilt die im Naehtrag vemn 1. Juni 1899 aufgetihrien Schutzrechisfamilien, CRC I

kearrigiart wre dan Maghitrag vem 20, Dezaember 2001, Salte 7B von 188
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anilage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgefthne Schutzrechie gelien ale mit Widkung zum 1, Apeld 18989 von SAG In IFX elngebracht.

Infinnon
| N ey A ey

199601436 Verfahren zur Herstollung einar elokirisch laitenden single use
Verbindungzwischen cinem ummantclten Kupferdratit und el
glekinschont oiter

199601437 Takisignalgenerator single use

1899601448 Vornchiung zur ortsgenauen Fixierung von Mikrochips single use

199601450 BANDGAR-REFEMENZSFANNUNGSSCHALTUNG ZUR cual use
ERZEUGLING EINERTEMPERATUMKOMPENSIERTEN
REFERENISEANMLUING

199601458 Schaltungsanerdnung zur Crzeugung eines Raferenzpotontials single use

199601458 Schatiungsanordnung zur Ueberdemperaturerfassung gingle use

199601476 SBCHALTUNGEANCORDMNUNG ZUR GEWINNUNG VON IN EINEM single use
SIGNAL ENTHALTENERDIGITALER DATENINFORMATION

199601481 SCHALTNETZGERAET single use

199601482 Schaltungsanordnung 2um Schutz gines Leistungs-MOSFET single uze

199601487 Schallungsanordnung zur Parametereinstellung single use

199601490 HALBLEITERBALIELEMENT MIT single use
KOMPENSATIONSIMPLANTATION UNDHMERSTELLVERFAHREN

199601492 VERFAMREN ZUR AUTOMATISOHEN JUSTIERUNG EINER singie use
SCHALTEINRICHTUNG ZUMAUTOMATISCHEN UMSCHALTEN
ZWISCHEN EINER EMPFANGSRBETRIEBSART UNDEINER
SENDEBETRIEBART DL EZINER FREISPREGHEINRICHTUNG
EINESKOMMUNIKATIONSENDGERAETES

199601493  Verfahren zur hochratigen digitalen Signatuebertragung dual use

198601494 Traegereliement fuer einen Halbleiterchip sirgle use

199E01498  Thyristor mil infogricriom dU/A-Sehure dual use

199501500 MOZFET mit Temperaturachutz zingle use

1998015802 Mehrschichikondaensator mit hoher spezifischer Kapazitael single use
undHerstelverianren dafuer,

199601509 DRAM-ZELLENANQBDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN single use
MERSTELLUNG.

199601512 Varfahran zum Betraiben eines Schadsioffbehandlungsqerastes single use

199601518  Horstellverfahren luer ene Alurminiumschicht single use

199601522 EINVAUSSCHALTBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUHR gingle use
ERZEUGUNG EINESREFERENZPOTENTIALS

199601523  Verahron tum Agtzon oines Halbloftorsubsirats sowie Aotzanlagae single tso

199601528 Uptoelektronischer Wandier und dessen Herstellungaverfahren ainghe use

199601537 VERFAHRAEN ZUM AETZEN VON ZERSTOERUNGEZONEN AN single use
EINEMEBALBLEITERSUBSTRATRAND SOWIE AETZANLAGE

Diese Liste anthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1899 aufgetihrien Schutzrechtafamilen,  CPCIC

korrigiert um dan Nachtreg vom 20. Dezember 2001.
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Kurzfagsung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrgchte

Aufgetfittrie Schutemctde oo sk ot Widourwy oen 1. Apell 1909 vor SAG n IFX eingebrachit.

189601539 SCHALTUNGSAMORDNUNG ZUM ERIGUGEN EINES dual uze
WIDERSTANRSVERHALTENS MITEINSTELLBAREM POGITIVEN
TEMPERATURKOEFFIZIENTEN SOWIE VERWENDUNGDIESER

SCHALTUNGSANCORDNUNG
199601540 Verahren zum Ueberiragen van Daten zwischen einer dual use
Sendestalionund einer dieser zugeordneten Emplangsstation
199601548 Stromversorgungsnets dual use
199601467 EINZELELEKTRON-SPEICHERZELLENANORDNUNG. single use

199601563 HALBLEITERSTRUKTUR FUER EINEN MOS-TRANSISTOR (IND single use
VERFARREN ZURHERSTELLUNG DER HALBLEITERSTRUKTUR
1849601565 Redundanzkonzep! fuer integrierie Speicher mit ROM-Speicherzallen  single use

199601566 VYERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KOMPENSATION single use
VONLUFTDRUCKSCHWANKIUNGEN BEI THERMISCHEN
OXIDATIONSPROZESSEN

199601567 CMOS-Halblellerstrukiur und Verfahran zur Harstellung derselben single use

193801570 Schallungsanerdnung mif verringerter EMY-Abstrablung dual use

196015871 FILTERSCHALTUNG MIT FREQUENZREGELUNG gingle usa

198601572 Varfabirean zum kryplographischen Schivesseimanagement dual use

zwischeneinar arsten Compulerainheit und einer sweiten
Computereinhett

199601573 VERFAMMEN ZUM GRUFPFENBAGIERTEN dual uge
KRYPTOGRAPHISCHENSCHL UESGELMANAGEMENT ZWIGCHEN
EINER ERSTEN COMPUTEREINHEIT
LINDGRUFPENCOMPLUTEREINHEITEN

199601576 Verfahren zur Merstellung mechanisch fester Kiebsioffverbindungen  dual use
zwischet Obarflaechen

199801577 Optoeiekironische Sendevorrichiung single use
199601580 MOS-Trangistor fuer bioftechnische Anwendungen gingle uze
1996015682 VERFAHREN ZUR GENERIERUNG EINES ZUR STEUERUING dual use

EINER DATENAUSGABEVERWENDBAREN
AUSGABETAKTSIGNALS IN ABHAEMGIGKEIT VON EINEM
VOMNMEHREREN EINGABETAKTSIGNALEN

199601586 AUTOMATISCHE LEUJCHTENSTEUERUNGEVORRICHTUNG MIT  single use
DORPPLERRADARMODUL WELCHES IN EINE UNTERPUTZDOSE
EINBAUBAR IST,

1986014592 Tracgerclemant fuer Halbleiterchips sowie Verfahren zurHerstelfung  single use
gines Traegeraiemenis

199601683 Schaltungsangrdnung 2ur Spannungsurmpalung single usa
199601594 Schaltungsanordnung zur Spannungsumpelung in gingm single uae
Mabilfunkgeraet
199601599 ELCKTRONIGOHE SPEECHSCHALTUNGEANORINUNG dual use
Diese Liste enthalt dle im Nachtrag vorm 1. Junl 1998 aufgefihrten Schumrechtsfamilisn,  CPCIC
karrigiart urn dan Nachirag vom 20, Dexoraber 2001, Soito 81 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX

Anlage D2 {single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Ardgetihrie Schutspclls gotten alz mit Wirkung zum 1. Apeil 19949 von SAG In [FX singabracht.

1996014586  Kommunikationssysiem und Verfahren zur Aufnahme und single use
Verwallungdigitaler Bllder

199601605 ASERDIODE-MOQOULATOR-KOMBINATION single use

199601606 Schallungsanordnung zur Erzeugung eines Referenzpotentials single use

199601616 VORRICHTUNG ZUR KOMPENSATION DER duat use
SIGNALLAUFZEITUNTERSCHIEDE VONDIGITALEN
UEBERTRAGUNGSEINRIGHTUNGEN

199601617 SYSTEMTRAEGER FUER DIE MONTAGE EINER INTEGRIERTEN  single use
SCHALTUNG INEINEM SPRITZEUSSGEHAEUSE

199601625 Vorrichtung zurm Messen magnelischer Feldstaericen single use

199601636 Verfahren zum Betreiben einer Oatenzpeichereinrichtung, insbeson-  single use
cere giner fehlernafie Speicherpereiche aufweisenden Datenspel-
chereinrichtung

199601637 MIKROPROZIESSORVORRICHTUNG singie use

199601639  Schallungsanordnung 2ur digitalen Rinstellung analoger Parameler singie use

1499601649 AUSLESESCHAFTUNG UND KAPAZITIV MESSENDER SENSER dual use

199601651 HALBLEITERSFPEICHERVORRICHTUNG single use

199601652 OSpeicherreile zingle use

199601661 Eauelamenigehasusa fuer eine Oberlaechonmontago dual use
singstiaibietar-Bapelementas

199601662 Halbieiter-Bavelement single use

1996(H 665 Eloktronische Nachigufsteverung single use

199601666 Drucksensorvorrichtung fuer eine Montage auf single use
dorBosmucckungsoberfiiaeche einer Lotterplatte

194801667  Aul der Bestueckungsoberflaeche einer Laiterplalle dual use
montierparaslirucksensar-Bavelement

199601669  Auf der Bestusckungsoberflasche siner Leferplatty single usea
mantieroargsSensar-Bavetement

193601670 Integriors Halbleltarschaliung singlo uso

199601677  Schaltungsanordnung 2ur Verstagrkungsregeiung single use

199601691 ERFAHREN ZUR BECHNERGESETUETZTEN ERMITTLUNG single uze
EINER SYSTEMZUSAMMEN-HANGSFUNKTION

199601694 VORRICHTUNG ZUR SPANNUNGSVERVIELFACHUNG MIT single use
GERINGER ABHAENGIGKEITDER AUSGANGSSPANNUNG VON
DER VERSOQRGUNGSEPANNUNG,

199601700 CMOS-SCHALTUNG AUS CMOS-SCHALTUNGSBLOECKEN, DIE  single use
IN BITEARALLELENDATENPFADEN ANGEORDNET SIND

1699601710 Chipkarten und Varlahren zu ibrer Herstetlung single yse

1996804712  Schalungsanordnung xur Offset-Kompansalion dual use

199601713 FILTERSCHALTUNG dual use

Biese Liste snthait dig im Nachtrag vom 1. Juni 1089 aufgefihnten Schutzrechtsfamiien,  OPLIG

korrigiar umn dan Nachtrag vom 20, Dazembor 2001,
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Anilage D2 (singla use) und D3 (dual use) Schutzrachta
Aufgetihre Schutzmchte gelten als mit Widing zom 1. April 1929 vor SAG In IFX singehrecht.
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199601715 HMatbleiterbauelemant mit niedrigem Konaktwiderstand zu hachdo- single use
dotierien Gebietan
199601725  Hatellerbaualemaent mil ginor Steuarstrukiur zur Modulation single use
derl.eitfashigken einas Kanzibereichs
199601740 SCHALTUNGSANQHEDNUNG ZUM SCHUTE EINES LEISTUNGS- duat use
MOSFET
199601741 Tragbare Datenuebertragungsvorrichiung und Befestiqungselement  duat use
199601742 Verfahren rum Empfang von Fernsehprograrrminformation single use
1996011743 Oatensystem zur Dokumentation und/oder zur Ausweriung dual use
von Transeklionen emnas Benulzears
149601749 Vorichtung und Verlahren zur Herstellung eings single use
elekironischenBauleils, nebesondere 2ur Herstellung einer
Induktionaapule fuerChipkarten
199601753 Fhasenregefkreis mit Technologickompensation dua! use
199601756 Anschlussrahman fuer Halbleiter-Chips single use
199601760  Haibleiterbauelement mil isolierenden Gehaeuse singie use
199601767 Herstellverfahren von Shallow-Trench-Isofationen auf einemSubstrat  single use
189601763 Varfahren zum Toesten einas Frodukios und Vorrichtung single uge
zumDurchfuehiran des Vearfahrens
189601765 Schalungsanordnung zur Einstellung des Arbeltspunkies aingle uae
189601768 Nichtfluechlige Speicherzelie, single use
199601769  Nichiffuechtlige Speicherzelle. single usa
189601771 Eingangsstufe fuer einen Transimpedanzverstaerker single use
199601773  Vorfahren zur Sprecherverifikation anband mindestens eingg dual uge
voneinem Sprecher eingesprochenen Sprachsignals, durch einen
Rechner
199601778 Chipkarta mit einer Kontaktzena und Verfahren zum Herstellon single use
einersoichen Koenlakizone
198601 777  Hzalbiziterschalter dual use
19361779  Hersteliverfahren fuer eine Lackmaske single use
199601781 Verfahren zum Erziglen einer gawuenschien Solldifferens dual use
zwischendem Zaehlstand eines durch ein erstes Taktsignal zum
Zaehlenveranlassten erslan Zashlers und dem Zaehisland eines
durch alrnzweitas Taktsignal zorm Zashlan veranlassten zwailon
Zaghiers
199601782 VERFAHREN ZUM SYNCHRONISIEREN EINES N EINER aual use
DATENEMPFANGESSTATIONZY GENERIERENDEN TAKTSIGNALS
MIT EINEM IN EINER DATENSENDESTATIONVERWENDETEN
TAKTSIGNAL
Diese Liste enthalt die Im Nachwrag vomn 1, Juni 1999 aufgeflnrten Schutzrechisfamiien,  CPCIC

morrigiort um dan Naghirag vom 20. Dezernbar Z001.
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrachte
Autgelihre Schutzrechie gaelter ais it Wikung zue 1. Al 1999 vor SAG in IFX ehgebracht.

189601785 VORRICHTUNGEN ZUR SELBSTJUSTIERENDEN single use
ARBETSPUNKTEINSTELLUNG INVERSTAERKERSCHALTUNGEN
MIT NEURON-MOS-TRANSISTOREN.

199601786 VERSTAERKER MIT NEURON-MOS-TRANSISTOREN. single yse

199601784 Dotieries Siliziumsubstiral single use

189601805 MATHRIX-ZPEICHER IN VIRTUAL-GROUND-ARCHITEKTUR single use

199601816 Schnitistetionschaltung single use

198501819 CHIFKARTE single use

199601820 Fuse-Refresh-Schaltung single uae

199601831 Verfahren zum Betrieb einer Speicherzefienanorenung. single use

199601833 Verfahren zum Belriob giner Speicherzefienanordnung single use

1899601837  Verfahren zur Herstellung von integrierten kapazitiven Strukturen zingle use

199601840 Ansteuerschaltung fuer ein Faldeflokt gesteusresteistungs- clual Lse
Halbleiterbauslement

199601841 Elekironisches Sensor-Bavelement single uvse

199601843 Varfahren zur Herstellung eines Feldelfokitransisiors single use

199601845 Vorfahren zum plasmauritersiuelzten anisotropen Aetzen single use
vonhMetatien, Melalloxiden und deren Giemizche

199601847 ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-FET MIT dual use
SOURCESEITIGER LAST

1996071857 Chipkarie, Varfahren zur Marstelluny einer Chipkarte, Halbleiterchip sitigle uge
Zur Verwendung in einer Chipkarte

199601860 Walerrahmen single use

198601863 DATENTRAEGER ZUR UEBERTRAGUNG VON ELEKTRISCHEN  single use
SIGNALEN

199601866 Vol dilferentieller Digitai’Anafog-Wandler mif geringer Anzabivon single uge
Widerstaonden

199601867 VERFARRBEN ZUR MULTIPLIKATION EINES MULTIFLIKANDEN single use
UND EINESMULTIPLIKATORS NACH DEM BOOTH-VERFAHREN
INATERATIVEN SCHRITTEN

TA9601874  Verfabiren zur Herstellung eines Kondensators in single ute
sinerHaibiciteranordnung

198601876 Kondensator mit einer Sauersioff-Barriereschicht und einer single use
gratonElgkirode ave einem Nichiodoimeai

T996MM8YY VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG FEINER STRUKTUREN UND single use
DESEEN VERWENDUNGZUR HERSTELLUNG EINER MASKE (UND
EINES MOS-TRANSISTORS

189601878 Verfahren zur Merstellung eines Kaltkathoden-&milters single use

199601884 Schaltungsanordnung zum Erfassen des Laststroms einasl.eistungs-  single use
Halblelterbauslemants mit sourceselitiger Last

Diese Liste enthiilt die im Nachtrag vom 1, Juni 1998 autgetiihrten Schutzrechistamition, o]

korrigior, um dan Nachtrag vom 20. Dozomber 2001, Sette 84 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in 1FX
Anlage D2 (alngle use) und O3 (dual use) Schutzrechte

Avtee ety Schuereche gelten als mit Wirkkung zom 1. Aprll 1929 von SAG in IFX eingobracht.

199607885 Geract zum chamisch-mechanizchen Poliaran vor Walern single use

199601891 Ansteuarschaliung fuer ein Faldeflokt sl use
gerteuertesHaibipiterbaueiemant

198601894  Vorrichiung 2um Ausgeben chemischer Fluessigkeiten single yae

199601896 Sohallung zur Anzeige von Betriebszustaenden eines Geraefes single use

199601897 VORRICHTUNG ZUM AUFBRINGEN EINES KLEBEBANDS AUF single use
EIN LEADFRAME

19968018900 Verfahren zum elektrischen Verbinden von internen sSingHe use
Anzchivgskiemmencaines Halbleitorkoemeare und Vordehiung zur
Durchfuehrung desVertahrens

199601901  intogriero Schaltung single use
199601520 LEISTUNGS-HALBLEITERSCHALTER single use
198601821 Schaltungsancrdnung zum Anslauarn iner single use

elekirisghenAntriebseinheit

199601928 Mikroprozessor, inabesondere zur Verwendundg in einer Chipkarte,mit dual use
engr Steverungsainheit und mil einem die
Steuarungseinheitumgebandan Gohaouse

189601932 “MHalbleiterschaltung, insbasondere zur Verwendung in gdual use
einemimeagnensn Baustein®
199607933 Verfahren zum Uebertragen von Daten zwischen einem Terminai dual use

undeinerm ragbaren Dateniraeger usber aineg
grantioseelekiromagnetiscne Ueberragungssirechke

199601954  Vorfahren und Anordnung zur Identifikation von Personen dual use

199601960 Verfahren zur Optimierung der Adhaesion zwischien Pressmasse single uge
undPassivierungsschicht

199601965 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TREIBEN EINER KAPAZITIVEN  single use

LAST
199601966 Ueberiragung ven gdreidimensionaler Bildinformalion single use
199601878 Leistungstransistor mit Kurzachluss-Schutz duai use
199601889 Optoelekironisches Sende- UUND/oder Empfangsmodul single use
199601591 Leislungs-Hableiterbavalement gingle uze
199602000 Cumrent-Mode Sense Amplifier aingie use
199602005 Traegerelement fuer elnen Halbisiterchip single use
199602015 Verfahren zur maschinellen Erreugung efnar single use
optirnienenwissensbasis fuer einegn Fuzzy-Logik-Prozessor.,
199602023  Traegerelement fuer einen Halbleiterchip SINQIC UG

1849602043  Verfahren zur Erzeugung einer einsellinen galvanischenMefallzchichi  single use
guf Chipmodulen

199602044 Tailnehmerschallung dual use
189602046 Varfahron zum Auffusiian alnas Gratwans single use
Digse Liste enthilt cie im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefinrten Schutzrechistamiien,  CPCIC
karrigiart um dan Nachtriag vom 20, Dezomber 2001, Saite B5 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und DI (dual use) Schutzrechte
Aufgetihree Schutrrechte gelten abg mit Wikoars soen 1. Apcit 1999 von SAG in IFX eingetracht.

1998020838 Dutenstromkonveartierungseinrichtung dual use

1996020566 Schaltung zur Ermittiung und Speicherung eines Signalimitteiwertos  duat uge

199802061 Schaltung zur Ermittiung und Bewertung eines Datensignals dual use

196502088 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DRAM- single use
ZELLENANORDNUNG.

198602080 Funkielefon single use

199602099 Koppelanordnung zum Anginanderkoppein von Wallenleflern sfrggie LS

193602100 [ntegrierte Schaltung mit einem diese in sich ayfnehmenden(iehasuse single use

199602101 Verfabren, durch weiches Saetren von verschidene dual uze
Parametemepraesentierenden Werten Adressen zuwaeisbar sind

129602113 CMOS-Komparator single use

199602114 Temperaturgoschueizies elokirisches Schalter-Bauelement chual use

195602116  Stromanschiuas fuer Leistungshalbleiterbauectement dual use

199602124 Vorrichtung und Verfahren zum Verbiegen der Leads von single use
Giehaeuseniuer Halbieilerchips

199602127 Verfahren zuam Abloesen von miltels Lead-On-Chip-Montage an single uze
gineml ecadirame belostinten Chips

199602140 Halbleiteranardnung mit goschugtzter Barriere fucr eincStapelzelio aingic use

199602141 Speicherzelie mil Polymerkondensator single use

199602147  Verzoegerngssiufe mid geilen Flanken. gingte use

199602155 Zuleftungsrahmen fuer ein mikroclektronisches Bavelement slngie use

199602167 Durch Foldeffekt steuerbares, vertikales Halbleiterbauslement single use

199602168 Curch Feideffek! slieuerhares, vertikales Halbfeilerbauelement single use

199602169 Durch Feldeffek! stouerbares Halbleiterbaugiagment single use

199602171 FERNSEHEMPFAENGER MIT TELETEXTVERARBEITUNG single uze

193602175 Verfahren zum Herstellen eines ader mehrerer abgeloaestar single use
oplischerwelenleiier

1996802177  Halbleiterancrdnung mit ginar Schicht aus sinem Edelmetall single use
vndVerfahren zum Herstaiten derselben

199602178  Optischer Walleniaiter und Verfahren xu seiner Herstallung single use

189602184 SCOHMELZSICHERUNG MIT EINER SCHUTZSCHICHT IN EINER SNl use
INTEGRIERTENHALBLEITERSCHALTUNG SOWIE
ZUGEHQERIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN

149602186 Anschiussrahmen fuer ein mikroelekironisches Bautoll, Verfatiren single use
Zudessen Hersteltung und deon Anschiussrahmen
umtassendesmikroslaktronisches Bautei

199602189 Kondencator mit einem Elekirodenkern und oingr single use
guenneniBdelimetalizchicn als erster Wekirode

Diege Liste enthalt die im Nachtrag vomn 1. Junl 1098 avfgefliirter Sehutrrachistamiien. GPC G

Korrigiart urn dan Nachtrag vom 20. Dezembar 2001 .
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage 02 (single use) und D3 (dual use} Schutzrechte
Arptepetlitutey Schuaterecbte goleo ale it Wikiung zom 1. Aprd 1999 von SAG In IFX singehracht.

199602194 Anordnung aus zwei auf ger Obaerflasche eines Substratsintegriertan  single use
oplizchan Welleneilern

199602196 Jneicheranordnung mit Farroolakirikum als Spoicherdigfekirikum single use

199602199 Vorrichtung zurm Schutz von geldweren und/oder dual wge
schuetzenswerteIinformationen fragenden elekironischen
Anordnungen

199602203 SELBSTJUSTIERTE NICHTFLUECHTIGE SPEICHERZELLE single use

199602204 ANALYSIERSCHUTZ FUER EINEN HALBLEITERCHIP dual uge

189602205 Chipmodut und Varfohran zur Harstedung eines Chipmoduls single use

199602218 Anschiuassrabmen fuer ein mikroelektronisches Bautell, Verfahren singie yse
rudassen Harsteltung und den Anschiussrahmen
umfassendesmikroelekironisches Bauteil

199602232 Halblelterkoerper mit Lotmateriaischicht single use

199602237  Hersicliverfahren fuer eine polykristalline Sitiziumsgchicht mmitglattar single use
Opearflaeche

1949602240 Halbleitervorrichiung und Verfahren zu dessen Hergleliung single use

1986022481 Regelschaltung fuer Ladungspumpean single use

198662248 Verfatiran zum Tosten von unbestyeckton Burn-in-Boards singie use

199602247 Farametnsierbare Standardzaelien. single use

199602251 SFENDEVORRICHTUNG singie use

199602257 Traggerband und Verfahren zum Herslellen eineg single use
solchenTraggarandas

199602268 SCHALTUNGSANORONUNG MIT ZWISCHEN REGISTERN single use
ANGEORONMETENKOMBINATORISOHEN BLOECKEN

198602273 Anordnung aus einem integrierien streifenartigen gingie use
optischeniipperwelieniziter und einer optizch an den
Wellenleitergekoppelten integrierten Photodiode

199602275 Schaltungsanordnung mit zwischen Registem single use
angeordnetenkombinatorischen Bloacken

199602276 Verfahren zur Flipchip-Kontaktierung eines Halbleiterchips single use
mitgeringer Anschlusszahl

199602282 Halbleiter-Festwerlspeicher und Verfahren zu seiner Harstabung single use

199602283 Integrierte CMOE-Schaftungsanordnung und Verfahren zu single use
derenHersiaiiung,

199602284 VERFAHREN ZUR QUALITAETESSICHERUNG IN EINER single use
FEATIGUNG

199602287 Verfahren zur Hersteflung gines MOS-Tranzistors, singie use

192602288 Speaicheranorgdnung single use

198602292 Qptischer Filler nach dem Phased-Array-Prinzip single use

Diese Liste enthiit die im Nachtrag vom 1. Juni 1898 aufgefinrten Schitzrechtstarmiion.  GPEIE

worrigiart um dan Nachitrag vom 20, Dazember 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzraechta

Autgetihre Sehurrechte gelten ate mit Widkuryy zum 1, Apell 18596 von SAG in IEX singabrachl,

199602288 Verfatren und YVorrichlung zur Aktionssteusrunyg in dual uge
gingmZoitschlitverfahren

199602300 Leistungs-MOS-Baueloment singie use

199602307 Konlaktiose Chipkarte single use

199602305 Schallungsanordnung mil einem Mikroprozessor und single use
ginemtapolspeichar

189602307 Schaltungsanordnung zum Entstoeren eines Signales dual use

199602311 Gehacuse zur Aufnahme von elektrischen Einrichiungen duanl use

189602313 Mikroelekironisches Hauteil in Sandwich-Bauweise single uze

199602314 HERSTELLVERFAHREN FUER EINE MHOCH-E-DIELEKTRISCHE single use
ODERFERROELEKTRISCHE SCHICHT UND VERWENDUNG DES
VERFAHRENS

199802316  Schutzechal fungsanordnung dual use

199602317 Vorfahren zur Waforidentifizierung in der Ghipfertigung singie use
undVorriehtung zur Durehivenrung des Verfahrens

199602320 Verfahren zum Herstellen einer Halbleiteranordnung single use

199602321 Temperatursensorschaltung ginglo use

199602322 Kathodenanordnung fuer GTCO-Thyristor dual use

199602328 Kalhodenanordnung fuer GTO-Thynstor cheal use

199602331  Verfabren zur Herstelfung sines Stegwelleniefters inff-V- single Use
Vergindungshaltietter-Schichlsirukiuren undHalbleitertaservormichlung

199602335 Anordnung zur Durchiuehrung gines Add/Drop-Verfahrens im singyle use
Wellenjagngenmulliplex uebertragenen optischen Leislungen

189802947  Verfahren zur nass-chamischan Aetzung baw, single use
Oberhaschenreinigungvon arsenhaligen Mischiristaliverbindungen

199602341 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG ENES single use
HALBLEITERBAUELEMENTS

1949602345 Oploalektronisches Modul 2ur bidireltionalen single use
optischonDatenuebertragung

199602346 DEAM single use

189602347 Optoalaktronisches Modul zur bidirektionalan single use
oplischenDalenueberiragung

199602354 Schutzschaltung fuer integrierte Schaltkreise singhe use

199602256 Vorfahron zum Horgtollon elnes Strahitglieriormkoerpers single uso

ungvervendung des Stranhielerormkoeners in
ginemoptociektronischen Modu

109802358 Verfabren zur Erhoehung der Reichweite in einemZeitschiitzverfahren dual use

1007256

199602369 Integrierte Halblelterspeicheranortinung singgfer use
199602362 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG BARRIERENFREIER single uso
HALBLEITERSPEICHER-ANCORDMNUNGEN
Diad Liste smibalt die im Nachtrag vom . Juni 1988 aufgefinrten Schutirechisfamiien,  CPCIC
kareugicrt um den Nachtrag vom 20, Dezersbier 2001, Seite 88 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Augetihrie Schutzrechte galtien ais mit Wikkung 2o 1. Apcil 19298 von SAG in 1EX elbgabeactt.

1996023686 Vorlahren xur Vektorguantisierung und zur inversen Vektorguanti- dual use
sterung snes digitalisiernten Bides

199602369 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG BARRIERENFREIER single use
HMALBLEITERSPEICHER-ANORDMNUNGEN

1989602373 Verahren zur Herstellung single use
LarrierenfreierHaibieiteraspeicheranordriungen

199602374 Mehrfach-Vorstufenschaliung fuer Fernseh-Tuner single use

199602376 "Indegrintte Halbleterspeicharanordnung mit"Buried-late-Elekirode”  single use

199602377 SPEICHERANQRDNUNG MIT SELBSTJUSTIERENDER NICHT single use

INTEGRIERTERKONDENSATORANORDNUNG
199602378 Chipmodul insbesondere zur implantation in anen Chipkartenkoerper  single use
199602379  Chipmodul insbesondere zur mplaniation in einen Chipkarenhkoerper single use

199602381 Schaltungsanordnung fuer eine getakdefe Schaiiregleranordnung slngle Lse

199602383 Schatungsanordnung zum Erzeugen giner single use
stabilisiortenGlaichspannurg

199602384  Integrierie MalbleHerspeicheranordnung single use

199602386 Durch Feldeflekd steurbares Halbleiterbauelement single use

199602388 Varpoischulzschaltung fuer integrierte Schaftkreise single use

199602390 Vorrichtung zur einfachen Erzeugung von Taktsignalen mit dual use
nichtgarnzzahligen Teilerverhaalinissen ags sinem Master-Takt,

199602393 VCRFAHREN ZUM AUSTAUSCH KRYPTOGRAPHISCHEN single use

SECHLUEEBSELMATERIALSE ZWISCHEN MINDESTENS EINER
ERSTEN COMPUTEREINHEIT LIND EINCR
ZWEITENCOMPUTEREINHEIT

199602402  Getaktete Stromversorgung von Schaltnetzteilen single use
189602413 Flekironische Datenverarbeitungaschallung dual use

199602416 Chipkare mif ainer Kontaktzona sowia Vedahren xur Hersteliungeiner single use
soichen Chipkarte

1899602416 Oatenucherragungsschaltung mit olnar Station und mit dual use
ginerArtworischatiung
1896024271  Schalungsanordnung zur Farbdekodlerung eines Videasignals single use

199602445 Traegerelement fuer einen Halbleiterchip zum Einbau in gineChipkarie single use
199602446 Traegerslement luer ginen Halbleiterchip zum Einbau in eineChipkarle single use

199602461  Schwellwertiogik-Schaltungen mit geringem Flaechenbedard, singie uge

189602462 Folisnkondensator zum Einbau in eine Chipkarte single use

199602469 Bauleil-Testvorrichtung single use

199602483 Schaiung mit etnar Halbleiterstruktur mit Tunneldielekirikym single use
undBatnigbsvartahren

199602485 Lie Erfindung betrifft ein mikroelekironisches Eauteil gemaess single use
derPaemansprueche 1 ung B

Diese Liste snthait die im Nachtrag vom 1. Junl 1999 sufgefihren Schutzrechistamilien,  CPCIC

korrigiart um den Nachtrag vom 20. Dezembar 2001, Seig 89 von 186
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Kurzfassung des Einkringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single ugse) und D3I (dual use) Schutzrechte
Aufgetahre Schulzrechte gelten ale mit Widkung Tum 1. Apcll 19949 von SAG It 1EX, eloptracht,

199602486 intagrierbarer Kondensator, Verfahran zu seiner Merstellung single use
sowieSpeichereld unter Verwendung des Kondensaiors

199602487 Koniaktiose Chipkarta mit Hochprasgeberaichen single use

199602492 VERFAHREN ZUR HMERSTELLUNG EINER ELEKTRISGH single use

SUMREIB- UNDLOESCHBAREN
FESTWERTSPEICHERZELLENANOMONUNG,

199602493 Verfahren zum Herstellen eines Leadframa-Elementas single uze

199602494 OPTIMIERUNG DER LEISTUNGSVERBINDUNG ZWISCHEN CHIPS single use
UND LEADFRAMEFUER LEISTUNGSSCHALTER

199602497 Verfahren zum Teslen ames n Zellenfelder unierteilenSpeicherchips  single use
im laulenden Betneb eines Rechners unter Einbalungvon
Echtreitbedingunpsn

193602499 Mehrstulige Multiplexerancrgnung single use

199602801  Mehrstulige Muitiplexeranordnung single use

199602503 Meinflisicrung auf Halblciterbauelement aingle use

199602504 Zur Atarbeifung von Softwareprogrammen ausgelegte single use
integrierteSchaltung

1939602411 Rechnergestuetzies Vedahren zwr Panitionierung einerelektrischen  single use
Schaltung

199602532 Verfahren zur Herstallung mikromechanischer Funktionselementa single uge

199602535 Mikromechanischer Sensor aingle use

194960254t  Verfahren zur Heratellung von mikromechanischen Sensaron single use

199502552 Verfahren zur Erhebung von Abrechpungsdaten fuer die Nutzung von  dual use
programmierten oder programmtechnisch verfuegbaren Diensten

199602554 Schametztel mit Regelung der Ausgangsspannung single use
189602556 Schaltungsanordnung zur Analag-Digital-Wandiung single use
158602563 Halbleiterchip und Waler mit Schutzschichit, insbesondare auskeramik single use

199602567 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN  single use
EINER FOLGE VONFROGRESSIVEN BILDERN

199602575 Vorrichtung und Verfahren zur Aufnahme von Fingerabdruecken aingle use
199602583 Spannung-Strom-bzw. Strom-Strom-Umsetzer single use
199602591 EEFROM-Spoeicherzealls single use
199602605 Schaltungsanordnung zur Erzeugung einer gingle uze
erhoghienAusgangsspannung
193602608 TRAEGEHELEMENT FUER HMALBLEITERCHIPS single Lse
199602611 PARALLEL/SERIELL-WANDLEH single use
199602612 Verfahven zur Crmiltiung der Temparatur eines Hatblaitarchips single use
199602613 Integrierte Malbleiterschaitung mit Redundanz- Kapazitaet dunl use
1949602615 Oploelekironisches Bauelement mit MOW-Strukiuren single use
Diese Liste enthalt die im Nachtrag vam 1. Juni 1899 aufgefihiter Schutzrechtsfamilien,  CPCIC
karrigiart um den Nachtrag vem 20, Dazamber 2001, Selle 80 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schulzrechte
Autgetihrie Schutzrechte gelten ais mit Wiraing zurm 1. Apwd 19849 von SAG it 1EX vingmbracht.

Infingon

199602616 Transponder mit einer fMikrowellon-Emplangsanienne single use

199602678 Oplpalekironischar Modul single use

199602620 Speicharzellonanordnung und Verfahren zu deren Herstallung. singla use

1996026271 Anordnung zur Anstouerung paralleler Leitungen single use
einerSpeicherzeffenanordnung.

189802642 Varfahren zur Herstellung ainer integriertan Schaliungsanoardnung, single use

199602649 Verfahren und Vorrichtung zur Raduktion des Stromvarbrauchs single use
inmobilen Multtimade-Kormmunikationsendgeraetion

189602652 VEMFAMHEN ZUR HERSTELLUNG EINER gingle use
SPEICHERZELL ENANORDNUNG

199802677 Nicht-leilendes, ein Band oder einen Nulzen bildendes Subsiral, auf single use
dem eine Vielzahl von Traggerglementen ausgetildet st

199603058 Verfahren und Yorrichtung zum Herstellen von SIC durch CVD mit single use
verbesserter (Gasausnutzung

195603143 MAGNETFELDEMPFINDLICHER SENSOR MIT EINEM clual use
DUENNECHICHTAUFBAU UNDOVERWENDUNG DES SEMNSORS

199603194 EINRIGHTUNG MIT EINEM KIPPBAREN STRUERHEBEL UND dual use
SIGNALERZEUGENDENMITTELN

1899604003 Oploviekironische Sendebaugruppe single use

199604014 AUFNAHMELAGER single use

189604046 MEOHRKANALIGE LICHTWELLENLEITERVERGINDUNGSETLCKER- single use
ANORONUING

193804052 VOCRZWEIQUNGSANCRONUNG FUER EIN VIELADRIGES single use
LICHTWELLENLEITERKABEL

199604059 ELEKTROOPTISCHES MODUL single use

199604072 COptische Sendeeinrichiung single use

18989604122 Kopphungsmodul single use

199604128 Verfabven zum Hersiellon eines alekirooplischen Moduls single uge

1989604137 ELEKTROOPTISCHES MOOUL single use

199604180 VERFAMREN ZUM HERSTELLEN EINES ELEKTRO-OPTISCHEN single use
MODULS.

1996047186 Elekirpoplisches Mot single use

199604190 QOptisches Modul singie use

199604200 Anordnung zum Einkoppain von Licht in ein Enda einesMehrmoden-  single use
Lichtwellenleiters

199504211 Koppel@nordnung single use

199604224 Anardnung xum optischen Ankoppein eines single use
HehtaussendandanClemantes an sin lehamplangandass Elemeant

199604237  Qplische Datenuebertragungseinrichtung mit einer Laserdiode single use

199604238 Optische Datenuebertragungasinnichiung single use

Diese Liste enthél die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgetiihrien Schutzrechistamilien, GRCIG

karrigiert wn dan Nachtrag vom 20, Dazemmber 2001, Seite 81 von 1886
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrgechte
Autgetdbrte Schuzrectts gelten ais mit Wirkung zur 1, Apedl 1899 wor SAG o 1EX elingebracht.

198607406 Oplische Datenuebertragungueinrichiung single use

193607410 SIMPLIFIED STORAGE NQDE PROCESS FOR DEER TRENCH single uze
BASED DRAM

195607411 NITRIDE CAP FORMATION IN A DRAM TRENGH CAPAGITOR single use

199607412 INDEPENDENTLY CONTROLLABLE SHUTTERS AND VARIABLE  single use
AREAAPERTURES FOR QFF AXIS [LLUMINATION

198607413 ETCHING HIHG ASPECT CONTACT HOLES IN SQULID STATE single use
PEVICE

193607455 AN AUTOMATED NON-VISUAL METHOD OF LOCATING single use
PERIODICALLYARRANGED SUB-MICRON QBIECTS

189607470 FREVENTION QF ABMORMAL WSl OXIDATION BY IN- single use
SITUAMORPHOUS SILICON DERDSITION

199607474 UNIFORM TRENCH FILL HECESS BY MEANS QF ISOTROPIC single use
ETOCHING

198607478 PROCESS FOR FORMING DEEP TRENCH DRAMS WITH SUB. single use
GROUNDRULE GATES

198607482 CRACK STOF FORMATION FOR HIMG-PRODUCTIVITY SiNgie use
PROCESSES

199607483 DEVICE STRUCTURE WITH LAYER FOR FAGILITATING single use
FPASSIVATION OFSURFACE STATES

199607484 CTCHING WITH HCL AND CHLORINE single use

199807508 DIFFUSED TITANIUM RESISTOR AND METHOQD FOR single use
FABRICATING SAME

193607522 GAPFILL AND PLANARIZATION PROGESS FOR SHALLOW aingle yse
THRENCH ISOLATION

199607524 LOW POWER CI2/HCI PROCESS FOR SUB-MICRON METAL single use
ETCHING

199607528 AN INTCGRATED CIRCUIT CHIP single use

193607529 AN INSULATED GATE FIELD EFFECT TRANSISTOR single use

199607530 A METHOD OF MANUFACTURING AN INGULATED GATE FIELD single use
EFFECTTRANSISTOR

199607582 DISTRIBUTION PLATE FOR A REACTION CHAMBER WITH single use
MULTIPLE GASINLETS AND SEPARATE MASS FLOW CONTROL
LOOPS

199607585 ADVANCED DAMASCEMNE PFLANAR STACK CAPACITOR single use
FABRICATION METHQD

1989607592 METHOD OF MAKING AN ALUMINUM CONTACT single use

189607594 UNIFORM DISTRIBUTION OF BREACTANTS IN A DEVICE LAYER single use

198607595 A MOS TRANSISTER single use

199607596 MCMOREY CELL THAT INCLUDES A VERTICAL TRANSISTOR AND  single use
A TRENCHCAPACITOR

Diesa Liste snthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 autgefGnrian Schutzrechistamiien,  CPCIC

kortigiart um den Nachtrag vom 20, Dazember 2001, Soita U2 vor 186
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Kurztassung des Einbringungsvartirages SAG in 1FX

Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechie
Avtpetihres Schutzrechte gelten als mit Widiung zum 1. Apedl 1999 vor 5AG InIFX singabracht.

horrigert un dan Nochtreg vom 20, Dazornbar 2001,

189607601 PAD STACK WITH A POLY SIETCH STORP FOR TECS MASK single use
REMOVAL WITH RIE

199607612 CIRCUHT AND METHOD TO EXTERNALLY ADJUST INTERNAL single use
CIRCUIT TIMING

199607615 GEOMETRICAL CONTROL OF DEVICE CORNER THRESHOLD gingle use

199807616 METHOD FOR SUPPRESSING PATTERN DUSTORTION single use
ASSOCIATED WITHBPSG REFLOW AND INTEGRATED C(RGWUT
CHIP FORMED THEREBY

199607617 DEEP TRENCH CELL CAPACITOR WITH INVEARTING COUNTER  gingle uze
ELECTRODE

199607618 ENEHAY RELIEVING CRACK STOP single use

1996808001 Prozessor zur Bildverarbeitung, dual use

199608003 Vorrichtung zum Verarbeilen und Speichern von Daten single use

199608007  Ozzittatorschaltung gingle use

199608072 Schalfungsancrdnung zur Analog-Uigital-Wandlung sirglo yae
aingsCiNgangssignals

199608013 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES single use
BILDSIGNALS FUER EINEBILD-IM-BILDEINBLENDUNG

199608021 Halbleileranordnung mit Lefterrahmen dual uge

193608024 Verfahren zur Hersteliung einer Datentraagerkarte single use
uwndDatentraegerka re

199608033 LEGEVEASTAERKER FUER EINEN HALBLEITERSPEICHER MIT single use
EINEREINRICHTUNG ZUR KOMPENSATION VON
SCHWELLENSPANNUNGSUNTERSCHIEDENBEI DEN
LESEVERSTAERKERTHANSISTOREN.

199508043 Verfahran zur Herstellung einer MOS-Strukiur auf Siliziomkarbic dual use

199608044  Hersleliverfahren fuer eme als intermetatidielekirikurnfungiorende single use
Isolatorschicht

199608048 Vorrichtung zur elektronischen Kontaktierung eines Bauelements sirtgple use

199608050 WAESSEIGE MEMNIGUNGSLOESUNG FUER EIN single uze
HALBLEITEASUBSTRAT

199608052 Chipkarten-Modul, diesen enthaliende Kombi-Chipkarte und single use
Varfahranzu deren Herstelling

199608053 Kombikarie und Verfahren zu ibrer Herstelung single use

199608058 Verfahren zur Rauschreduklion eines Bildsignals dual use

199808059 verfanren zur Deteklion von Kanten in einem Bildsignal dual uge

199608062 Method for Displaying Telelexi Data single use

1996080683 Frequenrsteuerbarer Osziltator single use

199608065 Geuchaltals Stromguealie single use

Diese Liste enthitlt cie im Nachtrag vom 1, Juni 1999 aufgefiihiten Schutzrechtafamifion, B cleyle
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage 02 (single use) und D3 (duatl use) Schutzrechte
Aufgetihelr Schutzmchie gelan als toit Widkung zuem 1. Apredl 1999 von SAG In 1EX alngetracht,

199608072 VERFAHREN ZUM FLANARISIEREN EINER single use
SUBSTRATOBERFLARCHE

199608073 Uliraschafiwandiar in Gherfigechan-Mikrormechanik single use

199608075 Hechnergestuetztea Verfahren zur Partitionierung einerelektrischen  single use
Schaltung

199808078 Orehralensensor single use

199608084 A DEVICE AND METHOD FOR MULTEHLEVEL CHARGE STORAGE  single use
AMD A BEVICEAND METHOQD FOR READING QUT SAID OEVICE

199608086 VERMTIKALE TRANSISTOREN, BEI DENEN DAS GATE [MJRCH single use
PLANARISIERUNGUND RUECKAETZEN QUASI
SELESTJUSTIEREND STRUKTURIERT WD

199608088 VERFAMREN UND VEBBINDUNGSANORDNUNG ZLIM single uge
HERSTELLEN BEINER CHIPKARTE

1899608089 FROAZESSOR MIT PIPELING.ALFEAU single use

199608594  Krafimikroskopiosonde dual use

193600625 Halbleiterkoerper mit Heizeinrichiung zum Beeinflussen von Lichit Hingie use

199608641  Herstellung von Folybenzoxazol- UND Polybenzothiazol-Vorstulen single use

198701001 Mikromechanische Hatbiglioranordnung und Verfahren zur single use
Harstellungeinar mikromachanischen HMalblelleranordnung

189701002 Gehaeuse fuer Halbleiter-Sensoranordnung undg Verfahren 2u dual use
dessenherstetiung

199701013 Elekirische Schalfung insbesondare fuer eine Chipkarte dua! use

189701015 Clokirische Schaltvorrichiung single use

199707016 Verdahren zur Sildung von Lechistrukiuren in einemSiliziumsubstral, single use

199701017 CHIFKARTE singie uszo

199707018  Digital/Analog-Umsetzer, duai use

199701019 Chipkarte single use

199701021 Verfahren zur Usberwachung der bestimmungsgemaessen single use
Ausiuetirungvon Sollwareprogrammen

198701022 CHIPKARTENMODUL single use

198701034 Verfalwan und Schaltungsanordnung zur Sleusrung dual use
vonBetriebszustaenden giner zwetlen Einrichtung durch eine
ersteEinrichung

199701035 Sende- UND Empfangsanordrnung fuer Hochirequenezsignale single use

199701036 Verfahren und Schaltungsanordnung zur Slimmerreduktion singie use
einesilildsignais

198701038 Verfahren zur Hersteffung von vertikalen Chipverbindungen single use

199701039 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES single use
SILIZIMEKONDENSATORS,

189701049 Elekironisches Bauelement single use

Digse Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1299 aufgefuninen Schutrrechistamiien.  CPGIC

korrigiort um den Nachtrag vom 20, Dazembar 2001,
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Kurztassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX

Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Avtoatiihrie Schutzrechts guiin als ol Wikung zum 1. Apell 1999 von SAG in IFX eingetracht.

199701050 Vertikaler pnp-Transistor single use
199701081 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ZWEIDRAHT-VIERDHAHT- dual use
LIMSETZUNG
1949701057 Elektronischer Kompass single use
198701059 VIERFAHREN ZUM KODIEREN UND DEKODIEREN VON DATEN dual use
TH9701082  Verfatran zum Erzaugen einer edelmetalihaltigen Struktur auf singia yse
ainarUntarage und Malblsitarbausioment mit singr
solchanadeimetatinaitigen Struktuy
iagroi07e  Crucksensor-Bautsil mit Schiguchansehiuss singlo uge
199701078  Vorrichtung und Verahren zur MHalterung und zum Schutr single yse
vonMalklaitar-Watern
199701079  Schalteranordnung fuer elekirizche Steuergeraete single yse
199701081 DURCK FELDEFFERT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT singla use
1997041082 Verdahren zum Entfernen sificiumhbattiger Beachichtungen single use
199701089  Asymmetrischer Thyristor single use
199701092 Anwendungsspezifisches integriertes Halbleiterprodukt mitDurmmy- single use
Eternenten
199701100 Montagoverfahren fuer Halbleiterbauelemenie single use
199701102 SENDE-EMBEFANGS-UMSCHALTEANORDNUNG gingle use
199701110 Leadframe und Montagevorbereitungsverfahren fuer ¢in Leadframe  dual use
199701119  Halbigiterkoerper single use
199701121 Verahren zur Schichlerzeugung aut gingr Qbarfiaeche single use
199701126 LASERMODUL MIT ANKOPPELOPTIK UND VERFAHREN ZUR singie use
FEINJUSTIERUNG DERANKOPPELOPTIK
199701131 Verfahren zur Minimierung der Zugriffszeit bei Halbleiterspuichern single use
199701144 Verfahren zum Herglellen elnes Halbleiterkopmors gihgle use
199701146 Thermischer Schutz single use
199701147 Smart-Schalter sowie Verfahren zur Open-Load-Diagnose desselben  dual use
199701148 INTEGHIERTE BUFFER-BCHALTUNG single dse
199701151 Hersieliverfabren fuer eine erhabene Kondensatoreloktrode single use
199701161  Vorfabren und Schaltungsanordnung zur Flimmerreduidion single usc
eingshitdsignats
199701163  Verfahren zur Erzeugung eines Kontaktes zwischon single use
ginerMetatlisierungsschicht und einem Halbleilermaterin
199701179  Leolstungs-MOSFET single use
199701181 Verfahren zur Erzeugiung einer Transistorstrukiur ningle use
199701194 CMOS-Schaltung mit rundurn diefektrisch isofiefenSoarce-Drain- singlo use
Beraichen wnd Verahren zu ilrer Herstellung
199701196  Halbigiter-Schaliungsanordnung single use
Diese Liste erthil dis Im Nachtrag vom 1. Juni 1989 dufgefihrten Schutzrechistamiien,  CPCIC

korrigiert urn den Nachiyag vom 20, Dozember 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single usge) und D3 (dual use) Schulzrachte

Autgotihne Schuzrechte gl abe cdt Widirny zoen 1. Aprll 1989 voa SAG in IFX eingebracht.

198701207  Takiversorgungssysiem fuer ain Microcompulersystern single use
199701206 Verfahren zur Herstellung dotierter Polysiliciumschichtan und- single use
sehichstrukturen und Verfanren zum Strukturieren von Schichtenund

Schichistrukiuren, welche Polysiliciumschichten umfassen,
194701217 Selbstkalibrierende Sansoranordrung dunl use
199701225 ODrucksensor-Bavelement und Verfahren zur Herstellung single use
198701227 Varfabren und Yorrichiung zum Verarbeitern und Ganarieren von duad use
Ralenunter Verwandung eines digitalen Signalprozessors
199701230  Durch Feldaffokt steuorbares Halbleitarbausiament single use
194701237 Schaltungsanordnung zur Dekodierung variabler Laengencodes dual use
199701238 PULSWETENMQOULATOR singhe use
1997012371  Sirombegrenzungaschaltung single use
199701243 Vorfahren 2ur Herstellung aines Kondensators fuer single use
einetalbieiteranordnung.
199701245 Verfabren zur Herstellung eines Kondensataors fuar single use
eingHaibleiteranordnung.
109701249 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNGSEINRIGHTUNG UND -  dual use
SYSTEM
199701251 Oatenspeicher mit einer Redundanzschahung single use
199701259  Oatenspeicher mit einer Redundanzachaitung singhe use
1899701261 CHIPKARTENMODUL UND VERFAHREN ZU SEINER single use
HERSTELLUNG SOWIEDIESEN UMFASSENDE CHIPKARTE
199701262 CHIFKARTENMODUL UND DIESEN UMFASSENDE CHIPKARTE single use
199701265 Schaltungsancrdnung zur Generierung eines RBuecksetzsignals single use
199701266 Komparatorschaltung single use
199701269 Zwischenirequenzverstaarker single use
199701273 KOMMUNIKATIONSSYSETEM dual uge
199701275 Traegerelement fuer kontaktiose Chipkaren single use
199701276 Traegerelemeni iuer Chipkarten single use
199701277  Datenspeichar single uzo
199701278 Vorfahren zur Erzeugung von ueborbruacktan, dotierten Zonen single use
199701285 Steckbuchse rzur Kantakdierung wenigstens ciner Kontaktflacche single use
inginar Otarflzeche gings Sreckelamentes
199701297 Verfahren zur Erzeugung einer Transistorstrukiur single use
199701304 SO-SCHNITTSTELLE FUER EINEN 1SDN-BASISANSCHLUSS cual uge
193701308  Halbleiterschalungaverrichiung und Halbloifersensorvorrichtung dual use
188701308 Schaltungsanordnung zur Filterung und Dezimation elnasVideosignals aingle use
199701310 Mikrocomputer dual use
Diese Liste enthiilt die im Nachtag vom 1. Juni 1899 aufgefiihrten Schutzrechtstamiien,  CPCIC

karrigiert urm dan Nachtrag vom 20, Dozermber 2001,
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Kurztassung des Einbringungsvarirages SAG in 1FX
Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechie

Avtoetlhre Schutzrechte golten als adt Widiung 2ot 1, Aprll 1959 vonr SAG in IFX singebracht.

199701333  [Integrierte Schallung mit einem Speicher und giner Pruafachaliung single use

1899701346 Hermetlsch dichtes optisches Sendemodut single use

199701359 Integrierte Schaliung und Yerfahren zum Tostan der duat use
integriertenschailung

193701363  Anordnung zur Bearbeiiung einer Substratscheibe und Verahren single use
zudaren Betrieh,

189701376  Operationsversiaerker mit dynamischen Ausgangswidarstand clual uge

189701381 OQsaziflaiorachaliing SINQe use

199701384 HERSTELLVERFAHREN FUER EINE KONDENSATORELERKTHODE single use
AUS CINEMPLATINMETALL

195701393 Verfahren zum Herstellen eines Glagkoerpers undoptoefekironisches  single usae
Modul reit ginam derart

189701396 Verahren 2ur Wellentlaengenstabilisiering eines Lasers dual use
undanordnung zur Durchfuahrung des Vertahrens

199701407  Vorrichtung zur Umsetzung mehrerer Lichtstrahlen in einckompaktere single use
Anordnung dieser Lichistrathien

199701410  HOM-Speicher single use

199701424 KQOMPARATOR FUER GROZSEN dual use
VERSORGUNGSSPANNUNGSBEREICH

199701430 Kondensatarstrukbur single use

1989701437  Schaltnetzeil single use

199701438 EINGANGSVERSTAEAKESR FUER EINGANGSSIGNALE MIT single use
STEILEN FLANKEN

199701439 Eingangsverstaerker mit ainsaitiger Stremabschaltung single use
fuerEingangeeignale mit ateilen Flanken

199701445 Verfeshren zur Erzeugung einer {eitenden Verbindung single use

gwischenzumindest zwei Gebielen eines ersten Leitfaemmghkeiistyps
199701452 Verfahren und Vorrichtung zum Synchronisieren eines Takigenerators dual use

1997014568 Halbteier-Schalungsvorrichtung dual use
1937071462 KONTAKTLOSES TRANSPONDERSYSTEM dual use
1899701463 Bildsensor mit einer Vielzah! von Bildpunkt Sensorberaichen dual use
189701486  Synchronisationsverfahren und Synchronisationsvornchiung dual use
189701488 Synchronisationsverfahren wund Synchronisationsvornchiung dual uze
199701489  integrierte Schalungsanardnung mit mehreren Bauglemenien singha use
undvertahren 20 deren Hersteliung
1997491 SCHALTUNGSANQRDNUNG ZUR ERZEUGUNG LINER single use
INTERNENVERSORGUNGESFPANNUING
199701493 Elektrische Spannungsquelie fuer Halbleiterbavelemente singie uae
199701494  Kartanainiags fuer Chipkarton single use
199701495 LASEAVORRICHTUNG single use
Diese Liste enthéit die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeilihiten Schutzrechtsfamilien, ORI
korrigiort urn gen Nachtrag vom 20, Decermber 2007, Soite 87 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvearirages SAG in IFX

Anfage D2 (single use) und DJ (dual use) Schutzrechte
Autgetihre Schummehte gelien ale colt Widieng 2o 1. Apl 1984 von SAG in X eingebracht.

198701496 Halblelter-Bautail dual use

199701505 Schaltungsanordnung zum Erzeugen einer FseudoiZulallsiolge dual use

199701510 Sensor mit Richiungsorkennung dual use

199701511  Verstelverfabren fuer eine Platinmetall-Srukiur mifiels einesLift-off- aingle use
Prozesses

199701524 Programmiagrbare Phasenanpassung single use

199701525 VERFAMHREN ZUM ERSATZSCHALTEN VON single use
UEBERTRAGUNGSEINRICHTUNGEN ZURBIDIREKTIOMALEN
DEBERTRAGUNG VON ATM-ZELLEN.

199701531 Vertikaler Tranaistor mit Kompatiblem Layout zu planarerTechnalogie  single use

199701540 MOS-Transistor und Verfahren zu dessen Hersiefiung. single use

199701541  Verfahren zur Herstellung einer CMOS-Schaltyngsanordnung. single use

1997547 Solbatustiente 4-FHochZ-Trench-DRAM-Zelle mit vertikalormTransistor single uae

199701550 Verfahren zum Aufbringen einer Subslanz aufl eine Obedlaeche single use

1997015563 Chipkarie mif Mikrocontrolierschaltung single use

189701561 Halbleiterbaualament single use

199701574 Verfahren zur Codierung und Oecodierung eines digitalisiartenfildes  dual use
it Bildpunkien

199701577 Verfahren und Vorrichtung zur Codicrung eines digitalisiertenBildes  dual use

189701879 Verfahren zur Anpassung eines Felarenzdatensatzes anhand dual uza
mindestans oines Eingabadatoneatzes durch etnen Mochnor

198701599  Intogrierte CMOSE-Schallungsanordnung und Verfahren zu single use
dereniiersteiung,

199701604 Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens zwei vertikalenMOS- single use
Transistoren und Verfahren zu deren Herstellung.

199701608  Inlegrierte CMOS-Schaliungsanordnung undg Verfahren zu single use
gerenHerstaliung.

193701611  Einrasterkennungsschatieng fuer einen Phasenregetkeeis single use

199701621 POLIERVORRICHTUNG UND POLIERTUCH single yse

199701626 RISC-Prozessor single use

199701636  Schatiungsanordnung zur Anstouerung eings FET dual use

199701659 EINCGANGESSCHALTUNG FUER EINE INTEGRIERTE SCHALTUNG  single use

1987661 Multiple Input Ghitt Registar rur Bildung elner Pruafsumme mingle use

199701666 Verfahren und Anordnung zur Steuerung von Zugriffen single use
vonMelzabschilyssainheiten auf vergegebene Ressourcan
enaspakstoriantenan Kommunikaioneneizes.

199701668  Vorfahren und Vorrichiung zur Uebertragung eines dual use
kentinuisrlichenDatonstroms in paketierter Form

199701676 Geschuetzter Malbleiterchip single use

Biese Liste anthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgetlinnen Schutzrechistamiien, CPCIC

karrigiart um dan Nechirag vom 20, Doezernbear 2001,
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Arlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechts
A tiibets Schutzmctte galte als it Wikung zum 4. April 1999 von SAG In IFX aingatiracht,

199701677  Vorrichiung zur DigitakAnalog-Wandiung mit heher Linearitaet. single use
1899701687 Verfahren zur Optimierung von Signallaufzeion (n alnom repro- singie use
grammierparen Schalikreis und reprogrammiorharer Schaltkreis
mitoptirniertem Programmeode
199701696 DRAM-Zelienangranung und Verfahren zu deren Herstellung, single use
1997071697 Orucksensor-Bauslement und Varfahron zur Herstellung singie use
199701698 Drucksensor-Baualement und Verfahren zur Herstetlung single use
199701117 CHALTUNGSANCORONUNG ZUM ERZEUGEN [MGITALER SIGNALE single use
189701722 Rechnergestetrtes Simulationsverfabren zur Best mmung dual use
singseieklromagnetischen Foldes aines Koerpars
199701723 Verahren zum Loeschen einer elakirischern single use
programmisrbarenSpelcherzalle
189701730 Anstavarschatung fuer nichtfiuechtigeMalblelter-Speicheranpordnung single use
199701731 Verfahren zur Berechitigungsuceberpruefung und Anordnung dual use
rumBurchiuenran dieses Verfahrens
159701733 Bauteiltrasger fuer Mutti-Chip-Module dual use
199701748  Ansteuerschaliung fuer nichtffuechligealbleiter-Speicheranordnung gingle use
199701756  Integrierte Vollbrueckenschaltung mit vier Transistoren single use
199701758 Verfahren und Vorrichtung 2ur Ansteverung emesHalbleiterschallers single use
199701763 Leistungshalbleiter-Anordriung auf DO E-Substral dual use
199701765 Schaltungaanordiwng zur Erzeugung einer single uze
lastunabbaengigenGleichspannung
199701766  Heglervorrichiung single use
1890173 Verfahren und Anordnung rur Frequenzsynithese dual uze
199701774  Nichtfivechlige Speicherzelia, single use
199701777 CHIFPCARD singlo vse
199701789 Halbieiterschaltungsvorrichtung und Verfahren zur Herstellung single use
199707809 Schallungsanordnung zum Erfassen des Usberschreaitens single use
engrkrilizchen Temperatur eines Bauelements
199701811 Vorrichtung und Vadahren zum gleichzeitigen HBenotzon single use
mehrarareigkirizchar Komakifiaachen mit einer Flusssigkeit
199701812 Teinehmerendgaraat luer das {SON aual use
199701813 DRAM-Zallenanordnung mit dynamischen single use
selbstverslaerkendenSpeicherzellen und Verfahren zu deren
Herstellung.
198701816 DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellting gingle usa
1997819 SRAM-Zellananordnung und Verfahrorn zu daran Harstolluog singla use
Diese iIsta anthalt die im Nachtag vom 1. Junl 1998 aufgefihrten Schutzrechisfamilien, CPCIC

korrigier, um den Nachiiag vom 20. Dezamber 2001, Seite 89 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 {(dual ugse) Schutzrechte
Aritgetibirte Sclatz voctte gellen ate mit Widmng zure 1. Apeil 1999 von SAG in IFX elnguttscht,

198701822 Verfahren zum Herstellen ¢ingr Barrierenschicht in single yse
aingmtaitieiterkoerper und Halbleitorbauelaernent mit einey
solchenBamrrierenschicht

199701824 Verfahren und Schaltungsanordnung zur Bild-im-Bild-Einblendung single use

183701828 ZWEI-CHIP-LEISTUNGS-IC MIT VERBESSEMNTEM cingle use
KURZSCHLUSEVERHALTEN

198701832 Hochfrequenz-Signalgenerator sirgyle use

188701833 Ansteuerschaliung fuar ain stauorbares Hatbieiterbauelement dual use

189701837  Polyphasantilter mit einstelibarer Uabertragungsfunktion single use

199701843 Herstellverfahren fuer einen Isolationsgraben in einemSOQI-Substrat  single use

198701858 Verfahren rum Betreiben eines 1ISDN-Netrabschlusses dual use

199701859 Strukturierungaverlahren single use

199701861 Elekirodenanordnung single use

199701862 Strukturierungsverfahiren single use

199701884 Schaitungsanordnung zum Usnschailen urd Abregein von singgie Lse
parailelzueinander verschalteten Frequenzierelchstiterzweligen

199701865 Bandpasstilter single use

189701872 [1C-Bauslein dual use

199701873 Halbleitermodud single uge

199701880 Anordnung zur Uebertragqung von Strukiuren singlo pge

199788 Gehaguse {uer zumindest cinen Matbleiterkoemper dual use

198701 AB85 Chipkarte und Verlzhren zur Kontaktisrung einer in einer single use
Chipkaneeaingebetteten Antenne

199701901  Redundanzschaltung fuar Haibleilerspeichar single use

198701902  Verfahron und Vorrichtung zur Harstelfung einerChip-Substrat- single use
Verbindung

199701904  Verfahren zur Herstellung einer integrierten CMOS-Schaltung. single ugse

189701905 Verfahren zur Hersteliung von Duennfiimen aus oxidischer Keramik  single use

199701806 Halbleiterspeicher mit nicht-fluechtigenZwei-Transistor-Speicherzellen single use

199701907  Komakterung oiner Halbloitorrortio single use

1HFTHET0  Hochspannungsfeste Randstrukiur fuer Halbleiterbausiemente single uso

198701811 Integriede Fotozelignarray mit PN-Isolation single use

199701918  Schutzschaltung dual use

199701924 Vertikaler Leistungs-MOSFET single use

193701933 Verfahren zur Hersfellung sines vertikalen MOS-Transistors. singyle use

199701934 CMOS-Schaliung und Verfahren zu ihrer Herstellung single use

199701935 Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu derenHersteliung.  single usa

Tepeic
Seits 100 von 186

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 auigefihnen Schutsrechistamiipn.
korrigien um dan Nachirag vom 20. Desambeor 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (slngle use} und DI (dual use) Schutzrechte

Autgatiits Schutrroche galten als it Widcing zom 1, Aprll 1989 vort SAG In IFX eingoabracht.

189701937 Herstellverfahren fuer gin durch Feldeffekt single use
gesteveriesHalbloiterbaucterrent

199701939 Varstaarkersiufe mit konstanier Eingangsimpedanz single use

198701944 Pulferspeichercinrichiung single use

199701949 VERFAHREN ZUR HMEMSTELLUNG EINER VERGRABENEN, single use

LATERAL ISOLIERTENZONE ERHOEHTER LEITFAEHIGKEIT IN
EINEM HALBLEITERSUBSTRAT

199701953 Vorrichtung und Verfahran zur Hersteliung einerChip-Substrat. singla Lso
Vortindung

199701954  Qureh Feldeflekt steuerbarer Bipolartransistor und Vedahren zuseiner single use
Hersteliung

199701956 PEGELWANDLER dual use
199701968 Usberpruefung und Komektur fehlerhafter Kontaktanordnungsn single use
venintegrierten Halbleiterbauelemanten
1997014970 Freischwingendes Schaitnetzteil single use
199701974 Festweri-Speicherzeilenanordnung und Verfahren zu single use
gerenhersieliung
199701975 Aeformatierschaltung single use
199701978 Verfahren und Vorrichiung zum Anzeigen von Bilderrn Sifgle uae
199701981  Leistungshalblsiterbavelement auf Kuehlkoerper single ube
1997018985 Poliemmittel fuer Halbleitersubstrate single use
199701988 Diygitaler Schaltkrais in MOS-Technologie single use
199148y Dighater Schaltkrals in MOS-Tachnologle sincle uss
199707990 MOQS-Ausgangstreiber single use
199701991 Transporisysiem und Verfahren zur Steuerung des Transportaystems  single use
199701995 TRANSISTOR-VERSTAERKERSTUFE singgle use
199701998 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER CHIPKARTE FUER singie use

KONTAKTLOSE DATEN- UND/ODER ENERGIEUEBERTRAGUNG
SOWIE CHIPKARTE

199701999 MNur-Lese-Speicher und Verfahren zu seiner Herslelfung single use

199702006 ENDSTUFENTRANSISTOR-SCHALTUNGSANORDNUNG single use

199702007 Schatungsanordnung zum manipufiorgeschuetzten Empfangen dual use
gingsQOK-modulierien Signnis

198702010 Schaltung zum bedarfsgerechien Ein- UND Ausschallen single use
einesVerbrauchers

199702012 Nichtfluechlige Speicharzefle mif hoher Koppelkapazitaet single use

199702016 Kashkoden-MOS-Thyristor single use

199702017 Schattungsansrdnung 2ur Ansteuerung einer Last dunl use

199702019 Verfahren zur Herstoflung eines Chipmoduls aingle use

_ st enthitlt die im Nachtrag vom 1. Junl 1999 autgeflihrten Schutzrechtstarmilion, [ elciedle

korrigior um dan Nachtrag vom 20. Dezermber 2001, Sgite 101 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechie

Aufgetiibrie Schutzeechite galten aly odt Widiing zom 1. April 1988 von SAG in IFX singebracht.

199702029 Schaltungsanordnung zur Anstauerung eines Louchidioden-Arrays dual use

199702035  Varfahron zur Harsteilung eines MOSFET's sNQIe Lse
199702037 CHIPKAMTE FUER KONTAKTLOSE DATEN- UND/AODER single use
ENERGIZUVEBERTRAGUNGSOWIE VERFAHREN ZU DEREN
MERSTELLUNG
199702039 Leistungs-MOSFET und Verfatiren zu dessen Herstellung single use
199702040 Varfahren zur identifizierung von Wafern single use
199702041 Kaskoden-IGET single use
199702042 Walermarkierung asingle ume
198702044  Anordrnung zur auiomatischen Beschriflung oder Machbeschriftung single use
varWaferm

199702045 Verfahren zur Unterstuetzung der einfachen Synchronisierung aufden  single use
Traegor gines energleverwischten QFSK-Signals

199702046  Verfahren und Schaltungsanordnung zur Boearbeitung digitalerSignale  single use

193702047 Strukduricrungesverfahran single use
189702048 Sirukiurierungsverfahren single uge
199702051 Verfahren zur Hersteflung von integrierten MOS-Schaltungen single use
1893702053  Integriere elekirische Schaltung singjle uze
188702056 Integrierte elektrische Schaltung mit Passivierungsschichit single uso
1898702068 Programmierbarer Famsehsignalemplfaenger single use
199702060 Schulzzschaliung single use
198702061 Vorrichiiing und Verfahren zur Kontaktierung einar Mess-Sonda singyle use
199702064 ODatenbus single use
199702072 Verfahran zur Bestimmung sehr kleiner Kapazitaeton und damit single use

konzipiarier Sonsor
199702076 Eintichtung 2um sicharen Erstallen von efekironischenUnterschrifferr  dual use

188702077 Schaftung zur glitchfreien Umschaltung digitaler Signale dual uge

199702082 HALBLEITERKOERFER MIT RUECKSEITENMETALLISIERLUNG single use
UND VERFAHREN ZUDEREN HERSTELLUNG

199702084  Intogricrte Schaltungsanordnung mit mindestens zwei urterschiod- single usc

lich dotierten Gebietlen, die elekirisch miteinander verbundonsind, und
Verfahran zi deren Mersteliung

198702088 Schaltung zur Erzeugung eines Rueckselz-Signals single use
199702094 | eizlungstransistorzelle single use
199702096 Verfahren zur Echtheitsprusfung eines Datontrasgers dual use

199702101 Dalenlraeger zum Speichern von Werleinheilen, Autbuchstation single Lise

undAbbuchstation fuer Werteirheiten sowie enisprochonde Verfahren
zumAnfbuchen und Abbuchen

1899702103 Schallungsanardnung zur Ansteuerung induktiver Lasien single ysoe

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Junl 1998 aufgefihrten Schuzrechtstamiion,  &RGTIE

korrigiert um den Naghlrag vom 20. Dezembor 2001, Seite 102 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 {(single use) und D3 (dual use) Schutzrechie
Audgetihrte Schutzmechte gelten alz ot Widcang zum 1. April 1908 vort SAG ia TEX eingebeschit,

199702104 Frequenzieileranordnung single usg

199702131 Schaltungsanordnung fuer die Bewertung des Lateninhalts single use
vonopeicherzellan

199702133  Schaftungsvornichiung fuer die Bewerfung des Oateninhalls single uae

vonSpaicherzellen
199702145 Traagerkarte und Halbileitermaodul fugr eine derartige Traegerkarte single use
199102147 Kaskoden-[GBT single use
1829702160 Halbigierbauclemant und Verahren zum Testen und Betreiben single use
pinasHabisarbayatamaents
199702153 TEILBAND FUER DIE HEASTELLUNG EINES ENDLOSBANDES single use
ALS CHIPTRAEGERZUR VERARBEITUNG IMN EINER
CHIPMONTAGESTRASSE UND ENTSPRECHENDESENDLOSBAND
199702184  Gasleiungssystern fuer einen Prozessreakior, Verlikalofen single use
zurBenandlung von Walern ung Verighren zur Benandiung von
Wafern inginem Prozessreakior
199702168 Gasieitungssystemn fuer einen Prozessroaktor, Vortikalofen single use
zurBetandiung vor Walern und Verdahren zur Behandlung van
Wafern inginem Frozessreakior
199702161  Vedahren zur Stoerunterdrpeckung enes bipolaren Datenstroms dual use
undSchaliungsanordnung zur Durchiuehrung des Verfatrens

188702168 Verfahren und Vorrichturng zur Synchronisation 2weier Taktsignaleund single use
Signawandler

1997021688 Varfahren 20 Harstellung von duonnen Scheiben, single useo
beispigtswaisewWalern und nach dem Verfahren hergestellle duenne
Scheibe
1949702170 Verfahren zum Hersteflen eingr Fuse single uze
199702174 Verfahren zum Herstaflen einer Fuse single use
189702177 Pressform sowie Verfabren zum Herstelien single use

einesKunsisioffversundioerpers
199702179  Vorfahren zur Synchronisation von Sende-/Empfangsvorrishiungen dual use

peiDECT
199702181 Verfahren zur Ueberwachung der ordnungsgemaessen Funkfion single use
elnormoanonon Schallung
199702183 Integrierte Schaltungen singte use
199702194 Ancrdnung zur Ueberiragung von Strukiuren single use
199702199 Schaltungsanordnung mit mindesiens vier Transisioren und single use
Verfahrenzu dessen Herstellung
199702200 Varzfren und Varrichtung zum Eingtallan dot single use
Schwingungsirequenreines Oszillators
199702201 Kontaktioser Nacherungeschalter cual use
Diese Liste enthalt die im Machtrag vom 1. Juni 1999 aufgefihrien Schurechtsfamilien,  CPCIC
korrigiart urn den Nachtrag vom 20. Doxember 2001. Seite 103 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aurfgetihrte Schuzectie gelteo alz ot Wikkuesy zoete 1. Apwil 1999wt TAG ity IFX eltwgebirgeht.

I"a.x

Lerver

@ 116/2586

129702203

199702205

19702206

199702211
199702214
199702224
198702232

189702233
198702234

199702235

199702236

199702238
199702243
199702247

193702255
199702261

199702264

199702265

199702268
198702269

199702273
199702277
199702279
199702281

Verfahren und Vorrichtung zum Einstellen der Schwingfrequenz
etnesOszillators

Auswaativarfahren und Anordnung zum Durchiuehren
diesesAuswaehniverianrens

verafren zur FHersteliung elekirisch feiffaetuger Strukiuren
sowigintegrierte Sehaltung mit darartigen Strukiuren

Modgm
Verfahren zur Simulation von Hard- und Softwarakomponenten.
DRAM-Zellenanordrnung und Verfahren zu deren Harstellung

MULTFEBAND EXCITATION BASED NON-ZQUARE THANSFORM
CODE OPFERATING ATZ2,4KBPE

A Lead Frame for Efectranic Semi-Gonductor Devices

REJECT DATA BANSMISSION TO W/B AND REJECT
IDENTIFICATION BY SHOR-TING OF 2 LEADS...

MARK VISION INSPECTION USING OPTICAL CHARACTER
RECOENITION

HOGCHFREQUENZDIODE UND VERBFAHBEN ZU DEREN
HERSTELLLING

Kalibrerwaler
Smart-FPower-Schatler
MART-SCHALTER SOWIE VEMFAHREN ZUR QFEN-LOAD-

Fuse-Anordnung fuer Halbleiterspeichervorrichiung

Varrichtung und Verfahren zum Bainigen von
Pulierpads beispielgweize Polieriuechern, insbesondera fuar das
Polieren vonWafern

Vorrichtung und Verfahren zum Bearbeiten von
Poliempads.insbesondere Poliertuechaem

vorrichtung und Verfatren zum Beheizen eines fluessigen
oderzashfiuessigen Poliermifiets sowie Vorrchung zurm Polieren
vonWafarn

Transportsystem

Schaitungsanorgnung mit Einzelslektron-Sauelemarnten, Verfahren
zuderen Betrieb und Anwendung des Veriahreng zur Addition
vonBinaarralen.

Empfaenger fuer Mobilfunksysteme
Emplaenger fuer Mobilfunksysieme
Schwundausgleichesschaltung

DMOE MIT GROGSER KANALWEITE UNID HOHER AVALANCHE-
FESTIGKEIT

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefihrien Schutrrechtsfamilien,

duad use
dual use
single use

dual use
chual use
single ugo
dual use

single use
single use

single use
single uze

single use
dual use
single yse

single use
single use
singla use
singic use

single use
single tse

dual uge
cual use
single use
single use

GRS

kerrigiar um don Nachirag vorm 20, Dozermber 2001.
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in [FX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetitrie Schutzrechte gelten als mit Widaing zum 1. Apdl 1999 von SAG in 1EX eingebracht,

199702287 Chipkarte mil giner ersien und mit einer zwaeilen single use
clekirischenBaugruppe

199702288 VERPACKTE INTEGRIERTE SCHALTUNG cual uge

199702291 CQgzittatorachalung mit einem Schwingquarz gingle use

1989702297  Schaltnetrieil single use

199702208 Verfafwon zum Herstefiung einas Haibleiterchips oder Wafers single use
mit3chutzschicht

199702299 Elekirizches Bauelement mit ciner Umbuefiung und mit einem in single use
gerUmhueliung angeordneten Ansehlussberich

199702301  Strukturierungsverfatiren Single use

199702302 Nichtfiuechtiger Speicher mit zu Subbloecken single use
zusammengefasstenSpeicherzellen und Verfahren zu seiner
Konfigurierung

199702303  Integriede Schallung mit einem Schalltransistor gingle use

1899702304 Digilale PLL-Schaftung mit erhoehter Zeitaufloesung single use

199702306 Verfahren zur Herstelflung eines integrierten Schaltkreises single use

198702308 CHABRACTER SET FOR TELETEXT AND SIMILAR 5ERVICES single use

199702310 Vorrichiung und Verfahren zum Bestuecken eines Leadframes single uae
milintegriertan Schaitungen

199702311 EINRICHTUNG ZUM SCHUTZ GEGEN MISSEERAUCH TINER zingle use
CHIPKARTE

199702313  Immarsionssysiom single use

199702314 VERSTAERKERSCHAL TUNG single usa

199702316  Steuerbarer Verstaerker single use

199702317 Elekironisch gasteuerios Rolas dual use

199702318 Digiiale Telekommunikationseinrichiung cluaf use

199702319 Digfiale Telekommunikalionseinrichitung dual use

199702324 Digitale Telekommunikationseinrichtung duad use

199702321 Digitale Telekommunikationseinrichtung dual use

1899702322  Digitale Schaltung mif einer Fittareinhait zur Untérdrusckung singte use
vanSioenimpulsen

199702325 Gateg-Thyristor single use

198702326 Ansteusrschaltung fusr aln Feldeffekt gasteuartaslaistungs- dual use
Halbleilerbauelement

199702327 Verfafiren zur Erzeqygung von Strukiuren mit eingem single use
hohenAspekivarhasiinis

199702328 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES single uze
INTERRUPTSIGNALS FUEREINEN MIKROPROZESSOR

Diese Liste enthilt dis im Nachtrag vom v 1899 aufgefitrten Schutzrechtstamien,  CPCIC

karrigiert urn dan Nachag vom Z0 Dozemboer 2001.
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
Antage D2 {(single use) und D3I (dual use) Schulzrechte

Auligetiihrte Scltutzrectte gelien ale mit Widang zum 1. Aprldl 1884 von SAG In 1FX eingabracht.

199702331 Verfahren zur nachirasglichen Erzeugung niederchmiger single use
verbindungenin Halbleilerbavelemenlen durch Laserbestrahiung,
199702339  Eingangsschanung single use
199702340 Pegelurmnsatzschaliung single use
1899702452 Schallungsanordnung single use
1898702353 Differenzverstaerker single uae
199702355 HMalblehtorbavelement dual use
194702356 Reszonator mit einstellbarer Resonanzfireguenz dual use
199702358 Osziliator dual use
199702367 FPlanare, gekoppeite Spulenanordnung single use
199702373 Halbleiterbauelement mit Metall-Halbleiteruebergang mit single use
riedrigemSperrstrom
199702374 Signpfrogenarierangaschaftung single use
199702476 Verfatrer zur Bestimmung des Gasdruckes in einem Hohlraum dual use

mitverformbarer Wandurng elnes Malbleilerbauelemenlas
1949702408 Verfahren zur Herateffung von (solationszonen zwischenTransistoren  single use

198702416 Verahren zur Verwendung baim Einsatz von EEFROMs single use
alzProgrammsapeicher
199702420 Verfahren zur empfangsseitigen automatischen Erkennung sirgle use

ginesgemaess dem QAM-Modus gesendeten Signals auf der
Empfangaseilesowie Schaltung zur Durchiughrung dieses Verlahrens

199702421 Bussysiem zur Gebagudevarnetziing dual use
199702422  Halbleileranordnung mit einstefibarer Emittereffizienz single yae
189702424 Habieiterbavelemant in VEMP-Bauform und single use

sinaHulbleiterbausiemertanordnung mit ginem
derangentiableleroauelemant

199702426 Halbicitterbauolementeanordnung | singlo use

199702432 Schaitungsanordnung zur Beslimmung der Ausgangsleisung singlo use
gingsschaltnetricis

198702434 Verfahren zum Beseiligen von Sauerstoff-Hestvérunreinigungen single use
austiegelgezogenen Silizumwalern

199702435 Oynamischer Speichar mit zwel Betriebsarion single use

199702436 Speicherzellenancrdnung und Verfahren zu deren Hersieliong, single use

199702437 Speicherzellenanordnung und deren Verwendung als magnetisches  single use
FRAM und als assoziativer Speicher.

199702438 Verfahren zum Anstougrn gines elektrisch single use
pragrammierbarenDatenspeichers und Schaltungsanordnung zur
Curctiusriung desvVeriahrens

199702440 Vorfahren zum Beseitigen von Sauerstoff-Restverunreinigungen airgie Lo
austiegeigezogenen Siliziumwalern

Disse Liste snthalt dis im Nachwrag vom 1. Juni 1999 aufgeflhrten Schutzrechigfamiien,  CPCIC
karrigiart urn den Nachirag vom 20, Decsrnbar 2001, Soitg 106 von 1686
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte
Audgetihre Schurechte galen o cdt Wikoung zom 1. April 1989 won SAG in (EX singubracht.

199702442 Inteqriertes Tiefpasshilter dual use

199702444 Fiftaranordnung und Sfope-Oetactor singlo usa
fuerquadraturamplitudenmodulierte Signale

199702453 TEMPERATURGESCHUETZTER HALBLEITERSCHALTER single uge

189702455 Anordnung zur Reduktion von Rauschen bef single use
Mikroweilentransistorenund Vertahren zu deren Herstellung.

198702456 Verfatiren und Vorrichtung zur Usberwachung dor dual use
ordnungsoemasssenAusiuehrung sines automatiseh aplavtendan
Vorganges

199702457 VERFAHREN UND ANOHONUNG ZUR ABBILDUNG BINER HOHEN dual use
EINGANGSSICNALDYNAMIK AUF EINE REDUZIERTE
ALUSGANGSSIGNALDYNAMIK FUER BILDSENSOBEN MIT EINER
EINRICHTUNG ZUM ABLEITEN VON UEBERLAUFLADUNG.

199702467  Verfahren und Vorrichtung zum Belreiben eines ueber einen Schreib-  single use
und/oder pinan Lesezeiger adressierbaren Umiauiapeichers

199702462  Verfahren zum Testen einer eiekironischen Schaftung gingle uze

199702468 SORFET single use

199702470 Frequenzteder mil geringem Stromverbraych. dual use

19970241 ZELLULARER AUTOMAT ALS NEURONALES NETZWERK LUND single use
DESSEN VERWENDUNG

199702473 Lincarer Interpofator 2ur Interpolation eines abgetasteten Signalsund  single use
inlerpoationsverfabren

199702475 Elektronisches Bauteil mit verbesserter Gehaeusepressmasse dual use

199702477 Verfahren und Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines awuf singgfe use
einemBiidschirm darstelibaren Bildos

199702479 SCHALTUNGSAMORDNUNG ZUR DATENS PEICHERLUING single use

199702485 Ablrennsiufe zum Abirenmen eines Signals, das in aingle use
Auslastiveckeneainas Videosignals veberntragen wird und
Entzerrungsverfahren fuerein solches Signal

193702488 HMalbleilersensor mil einem Grundkoerper und wenigslens single use
ginemVerformungskosrper

199702455 Verfahren zur Erzeugung von softionen in einem Substrat single use

199702500 Schalungsanordnung zum Erzeugen negativer Spannungen single use

199702508 VERFAMREN ZUR DOTICRUNG EINER SCHICHT IN EINEM AUJS  single use
EINEMHALBLEITER BESTEHENDEN ERZEUGNIS, SOWIE
ENTSPRECHENDE EHRZEUGNISSE

1899702509 Randstruktur mit Malbleiterbavalemeant mit single use
hoherDurchbruchsspannung

1997025712 SQ-Zellen und Vertahren zu deren Herstelung singgle Lse

189702513 Oplisches System zum Einkoppein von Lasorsrahiung in single Lse
einenlichtwelienleiter und Verdahren zu dessen Hersteltung

Digse Liste anthélt die im Nachtrag vom 1. Juni 1899 aufgetiirien Sehitsrechtstamiien. - CPCIC

korrigiart um den Nachtrag vom 20, Dazembaer 2001 .

PATENT
REEL: 024120 FRAME: 0137

Selta 107 von 186



03/19/2010 1750 FAX

USPTO
E. DBRETHCHNEITDER

J:BARRY

T03 TEO TTVT

S/1/2010 2:23:38 PM

COMPANY : C/0 MORRISON & FQERSTER LLP

MORRIZON FOERSTER

PAGE

120723%

Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (zingle use} und D3 (dua!l use} Schutzrechte

Autgetithrie Schutzrechte gelten ale mit Widerwy roen ©. Apeil 19849 von SAG in 1EX vingebracht.

Fax Sorver

@ 120/258

149702518
199702517
THI702521

198702523
199702528
189702530
199702534
1987024539
199702547
193702548

199702555
199702556
199702559
199707564
1899702572
199702580
199702569
199702591

199702592
199702593

198702596
199702601

19702605
193702613

199702614

1899702615

199702617

199702619

Dlese Liste enthalt die im Nechtrag vam 1. Junl 1999 aufgefifirién S&hutzrechistamilion,

Verfahren zum Herstellen Direct-Wafer-Bond SirSiQ2/Si-Substralo
fRekursivas Fllter, Anwendung des Filters und Spelcherzollensinheit

Verfahren zur Aushifdung einer Grabenstruktur in
einemSiiziumautstirat

Kammfilter

Traegerelemant fuar einen Mafblelterchip

Varfahren zum elektrochemischon Vorbinden und Verbundiefl

ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-MOSFET

Halbteiterschafter
CGietakietes Sromversorgungsgeraet mit An aufschaltung

Varrichiung und Verfahren zur Formetanpassung von Fernsoh-
und/eder Videobildern

Platine

Sende-UND/oder Empfangsstation fuer ein TDMA-Funksystom
Tragbarer Datentraoger mit Aktivierungsschalor
Verfahren zur Herstellung einer Halblefterstrukiur

Verfahren zur Herstellung einer Lackmaske

Verfahren zur Herstellung einer Malbleltersirukiur

Digitaler Speicher und Betriebsverfahren fuer ginen digitatenSpeicher

Schattung zvr Erzougung eines das Eingchalien
eingrversorgungsspannung siynalisierenden Resel-Signaly

integrierter Speicher und Verfahren zur Herstellung von Layoutsvon

integrierten Speichern
Fingspeicher fuer eine TDMA-Datenuaebertragungsstation
undontsprecnande Datenuobertragungsstation

Herstedung fuer einen vertikalen Bipolartransistor

Filtar zur Zeitmultiplaxfiterung mohrerer Datenfoigen

undBetriebsverfahren datuer
Verfahren und Vorrichiung von Rahmen um Videobilder

Paliaemittel und die Verwendung disses Poliermittals
zumPlanarsiaren gines Habéitersubstrats

Painter-Schaltung mit geringem Flaechenbedart,

hoherGaeschwindigkeit und geringer Veriustleistung
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR IN-CIRCUIT-EMULATION
EINESMIKROCONTROLLERS
Varfatirgn zum chemisch-mechanigchon Planarisioren undg
Vordehtungzur Durchfuehrung des Verfahrens

Komparatoranordnung mit Schalthysterase

korrigiert um dan Nachtrag vom 20, Dazermber 2001,

single use
dual use
singlo uso

single use
single use
gingle use
dual use
dual use
singgle use
dual use

single use
dual use

dual use

single use
singie use
singler ke
aingle use
single use

single use
single use

single usae
single use

single use
gsingle usa

single use
single use
single use

single ps
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Kurzfagsung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Aniage D2 {single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihre Schutzmchte gelle o alk it Wikung zum 1. Apdf 1999 von SAG In IFX eingebracht.

199702625 Verfahren zur Aushildung eines niederohmigen Leitbahnbareichs single use
aufeinem HMalbletersubsira

199702631 LEESTUNGSSCHALTER MIT JEBERLASTSCHUTZ dual use

199702634 Haibleiterbauelement ungd Verlahren zu seiner Hersteliung single use

199702637 Verfahren zum Aufreichnen eines digifaiisierten Audiosignals dusl use
widTeleionanrulbeantworter

199702638 Deemphasefiller mil integrigrier Unbuntwert-rmitifung single uoe

199702639 Verlahren zum Tesien von Halbletterspeichern single use

1899702644 Umachaltvorrichtung fuer anafoge und digitale Signale single use

199702645 Sendor zurm Erzeugen eines hochfrequentan Sendesignals singla use

199702650 Vertahren und Schaltungsanordnung zum Anzeigen single use
matrixioermigerZelchen

199702660 Verfahren und Schallungsanordnung zus ual use
Lauchtweitenreguliarungeines Schelnwerlers

9702663 Testachaltung auf einem Hafbleiter-Chip single use

199702666 Schalungsanorgdnung zur getakielen Stromregelurgg von dual use
induktivenLasten.

199702668  Ascoziativepeicher und Verfahren zu dessan Hetrieb. single use

199702675 Verfahren und Yarrichtung zur Speicherung von mindestens ginem single use
dipitalen Bid

199702676 Verfahren zum Schutz von Schaltungskemponenten einer single use
intagriertenSchallung gegen zu hohe Batriebslomparaturen sowie
entsprechendausgeliege Schutzsehatiung

199702679  Halbleiter-Leistungsbauelement mit erhoehier Lalch-up-Festgkedt single use

199702681 Varfahran zum Verbindan van integrioriorn Schaltkreisan single use
undAnordnung

199702684 Verfahren zur Hergstellung einer singlo use
Emutationsschaltkraisanordnungsowie Anordnung mit zwel
integrierten Schahkreisen

193702686 Feldeftekttransistor hoher Packungsdichte und Verfahren 2 single use
saingrHersteliung

199702690 HRegisteranordnung single use

199702699 Schaltungsanordnung zur Reduzierung von Stoerungen infolge singie use
desSchallens eines Ausgangstreibers

199702703 Logikgatter single uze

199702704 Vorfahren zur Kompaktierung von Leiterbafinen-Layouls single use
vonintegrieten Schaltungen

189702705 Photodetekiorehip single use

199702707  Impulsformerschaltung single uze

Dig enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgetiihrten Schitzrechwsfamilion, CPCIC

kc:rrr:glu‘a um den Nachtrag vom 20, Dexomber 2001, Saitg 109 van 106
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Kurzfazsung dos Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihre Schutrrechte gelten als onit Witk 2o 1. Al 18929 van 540G in IFX alngebracht.

199702709  Integrierte Malbleiterschattung mit Schulzsirekiur zurm Schulz single use
vorelekirosiatischer Entladung

199702711  RE-Flip-Flop comil Enable Tingagngen single use

199702713 Integrierte Malbleiterschaitung mit Schutzstruktur zum Schutz single use
vareiekirosiatischer Entiadung

199702714 Sender zum Erzeugen eines hochirequenten Sendesignals single use

199702716 Mikromechanigscher Songor dual use

199702717 "LINEAREN ANORDNUNG METALLISCHER single uce
BICHEBUMGESTRECKENALF WAFERN WOBE! DURCH"SCH
ESSEN'DERS CHEAUNGSSTRECKEN
SCHALTUNGSKENNGROESSEN £ NGTELELBAR 5 ND”

189702718 Integrierte Halbleiterschaltung it Schulzstruktur zum Schutz single use
vorelgkirgsiatischer Entladung

109702720 Sender zurm Erzeugen eines hochfrequenten Sendesignals single use

199702724 Integrierte Halbleiterschaltung mit Schulzstrukiur zum Schutz single use
voretekiresiatischer Entladung

194702727  Anordnung und Verfahren zur Kompensation des Offsets dual use
sinesMizschers

199702729 integriere Halblefterschallung mit Schutzsirukiue zum Schuts single use
vorgiekirosiatischer Entladung

1899702730 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER OFFENEN FORM, single use

199702733 Erzeugrz unfassend aine Funkiionsschichi enthallend SHzium singie use
undeine Traegarschicht aus Sihziumdioad, sowie Vertahren zu
seinerHersteliung.

199702734  Kondensalor mit einer Barriereschicht aus ginem Uebergangsmetall  single use
Fhosphid, Arsenid oder Sulfid

199702735 SCHALTBARE STROMQUELLENSCHALTUNG single use

199702737 Hersteliverfahren fuer eine keramische Schicht single use

199702738 Verfabren zur Suche nach Pilottoenen dual use

198702740 Herstellverfahren fuer eine Bi-haltige keramsche Schicht single use

199702748 Bild-in-Bid-Prozessor single use

198702757 Speicherzellenanordnung. single use

189702762 Gegentakimischer dual use

188702771 Systam zur [dentifikation von Traye fuer aelaktrontechaHalbloMar- singie Use
Bavalemanta

199702772 Halteginrichtung fuer integrierte Schaltungen single use

199702773  Vorrichtung und Verfahren zum Einsiefien cual use
derQuantisierongskenntinien dner POM-Cotdierung

199702778 Traegerelemant fuar ainan Halbleiterchip zum Einbau in Chipkartan  single use

qeflhrten Schutzrechtstamilisn, CPC IC

karrigiart urn dan Nachtiag vorm 20. Dezember 2001,
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anilage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Audgutibeie Schutzrechte gelten alz mit Widing zum 1. Apeil 1999 von SAG InlFX eingabracht.

199702785 Integrierte Schallungsanordnung mit mindestens einem single use
Kondensatorund Vertahron zu deren Herstellung
199702786 Varfahren zur Herstetlung einor CMOS-Schaltungsanordnung. single use
199702788 Verikaler MOS-Transistor und Verahren tu dessen Herstellung. single use
199702739  Hatbleiterdiode single use
198702791  Elekirischas Halbleiterbaualermert singhe uae
189702792 Vorfahron zur Merstellung ¢ines vertikalen MOS-Translstars, singla use
139702808 Anordnung zur Bearbeitung einer Substratscheibe und Verfahren single use
zuderen Betrich,
199702820 Varrichlung zum Auftragen aines viskosen Fluids single use
199702826 TEST-CHIPKARTE dual use
199702827  Verfahren zur Ermitiung realisierbarer Konfigurationen singlo use
vonBearbeitungsantagen
1883702832 Frequenzsynthesizer fuer ein Mobilfunkendgeraet dual use
199702838 Anordnung aus optischen Wellenfeitern dual use
199702844 COptoelektronisches Sensormodul single pse
199702848 Anordnung aus giner zu beheizenden Schich? aul ginem Substrat single use
199702850 Halbleiterbauelemeant single uge
199702852 Hochspannungsiesie Randstrukiur fuer Halbleiterbausiernente single use
199702864 VIOS-Transistor und Verfahren zu deszen Harstaflung single use
199702866 Vorfatren und Vorrichtung zur Erzeugung cines Gebiets aingle use
andersrfirachzaht in sinam optischen Substrat und integrien-
oplischefAnordnung und \.eistungsiaser mit einem solchen Geoiey
199702868 Vorrichtung zur Aufrahme von dusnnen Geganstaendean, singfe use
insbesonderevon Tugchern oder dergieichen
199702874 Verfahren zum Auftragon einer Suspension single uze
199702879 Tuecherbox single usoe
199702888 Schattungsstrukiur mit mindestens sinern Kondensator und Verfahren single use
zu dessan Hersteliung.
189702880 CMOS-Schaltung und Verfahren zu threr Herstellung. single use
198702892 Oiflerenzdrucksanzor und Verfahron zu dessen Herstellung single uso
199702893 Siliziumniolie alz Traeger von Halbleitersehabtungen als Teil vonKaden  single use
199702894 DRAM-Zollenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung single use
1987025901 Frogrammgesteuenie Einheait single use
199702503 Schnittstelle Hngie use
199702911 Verfahren zur Entwickliung des Layouts von digitalen Schaltungen single uze
189702822  integrierte Halblgiterschaltung mit wenigstens zweiVersomungsnetzen single use
189702931 Spaeicharhaustain mit Latchbaugruppe singla uce
Diese Liste enthalt die Im Nachirag vom 1, Juni 1609 aufqefihren Schugrechtstamiien. """ ¢pC o

karrigiart um den Nacghrag vom 20, Dezembar 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Infimeon

Anlage D2 (single use) und D3 (duat use) Schutzrechte N

199702932 Verfatwen 2ur Horstellung einer inlegrierten eflekirischonSchaliung. single use
199702938 Halblelterbaueslement mit ¢lnor Tragevorrehtung und single use
einemZuieitungsrahmen und einem damil verbundenen Halbieiterchip
199702939 HALBLEITERBAUELEMENT MIT DEFINIERTEM VERHALTEN BE!  single use
EINEM ALISFALLUND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES
SOLCHEN
199702942 Vorrichlung zum Bearbeilen duenner Scheiben, insbesondere Walem single use
199702848 Schaltungsanordnung zur Erzeugung aines single use
elekirschenBezugspotentiale,
199702949 Verfatren und Veorrichlung zum Ausiesen, Modifizieren single use
undiieberschraiben von in giner Speichereinrichtung
gespeichertenDaten
199702951  Anordnung und Verfahren zur Anpassung von Ausgangstreibern single use
vonintegrierten Schaltungen an die gegebengn Verhaeltnisse
199702952 Verfahren zum Herstellen von Halblaiterchips mit sehr geringerDicke  single use
199702856  Haibleitervorrichtung und Verfahren zu deren Harstelfung single use
198702958 Verfahren und Vorrichtung zur rechnergestuetzien Ermitthung cines single use
Anschwingbereichs einer elekirizchen Schaltung
199702959 SRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herslellung single use
199702967 taibleiterschallungsanordnung mil monolithisch single uge
integrienenSchaltkreisen und giner Spannungapumpenschattung
199702868 Halbleiterschalungsanordnung mit manohittiach singie yse
integriertenSchaltkreisen und einer Spannungspumpenschaltung
199702977 Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung. single use
169702990 PN-UEBEMGANG MIT ERHOEMTER DURCHBRUCHSFANNUNG single use
198702996  Vorrichtung und Verfahren zur Endpunktkantrolle baim Poligran single vae
vonBauelementan, insbesondere Malblederbauelemeanten
198703269 Chemisch verataorkigr Besist single use
199703683  o-Nilro{thio)phenolderivale und deren Herstelfung sirgyle use
198703684  Gig-o-amino(thiolphenoie und deren Herstellting single use
194703688  is-o-amino(thio)phenaln und deren Herstelung singie use
199703689  o-Amino(lhiojphenol-carbonsaeuren und deren Herstefiung single use
199703692 o-Amino(thio)phenol-carbensaeuren und deren Herstellung singfe use
199703684 Polybenzroxazol- UND Polvbenzothiazol-Vorstufen single use
199703685 Folybenzoxazol UND Polybenzothiazol-Vorstufen single use
193703697 Sensoreinrichtung zur Richtungserfassung eines dual use
apusgerenMagnetieides mitels eines magnetoresistiven
Sensorelermeantes
199703758 Verfahren zum tharmischan Ausheilon vor durch dual uge
Implantationdotierten Siliziumoarbid-Hatbleitern
Diegs Liste enthalt die im Nachtrag vem 1. Juni 1999 aufgeflinnen Schutzrechisfamiian, S CPCIC

kKorrigiort um dan Nachbran vom 20, Dexember 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetihrts Schutzrechie gelten ala mit Widong zua 1, Apell 1889 vor SAG 0 18X pingatracht.

199703830 Verfahren zwr Pruefung der Busanschluasse von beuschroib- singie use
UMDlesharen integrienen, elekironischen Schaltkreisen,
insbesonderevon Speicherbausiaingn

199703888 Cheamizch varstaesrkter Resist sifgyle Use

189704014  Verfahren zur Endifaechenpraeparation gines Lichiwellenieders single use

199704015  Ancrdnung zum Ankoppein von oploslektronischen Elgmenten mit single use
sineroptisch empfindhichen Obaerflagche an Lichiwelienlgiter

199704027 SCHLEFMITTEL UND VERFAHREN ZUM POQLIEREN single use
VONLICHTWELLENLEITER-ENDFLAECHEN

199704030 Baugruppe single use

189704036 ELEKTROOPTISCHE KOPPELBAUGRUIMRE gingle use

199704040 Verzwegerdde Lichtwellenigiteranordnung single use

189704042 HERSTCLLUNGSVERFAHREN FUER EIN ELEKTROOPTISCHES single usa
MODUL

193704043 Halter gingle uae

198704047 ELEKTROOPTISCHES MODUL singla uge

198704080 OPTISCHES ENDSTUECK UND VERFAHREN ZUM PRUEFEN DER single use
KOFPPLUNGSFLAECHEEINES OPTISCHEN ENDSTUECKS

199704094 Optischer Mehrfachverbinder single use
198704113 Oplische Sendeeinrichiung single use
199704123  Endstueck fuer gin Lichtwalerieiterkatet single une
199704129  Optische Sendeeintichiung zingle use
199704160 Elektrooplische Anardnung single use
1989704161 Verfahren zum Unterfuettern einer aufl einem single use

tlaechentoermigenTragkoerper montierten elekironischen Bauginheit
it einamfliessfaehigen Fuelisiol und danach hergestelile Anordoung
199704163 VERFAHRBEN ZUM MERSTELLEN EINES ginglg uge

ELEKTROOPTIBCHENSTECKERAUFNARMEELEMENTES UND
OFTOBELEKTRONISCHER STECKER

193704189 faseroptisches Endstueck gingle use
199704200 Verbinderkoerper single use
199704201 Vaerbindar single use
199704202 ptisches Verbindersystem single use
199704203 Mehrkanalige oplische Sendeeinrichiung single uge
199706404 Schallungsanordnung zur Ansteuerung einer dual use
elekirischenAniriebeeinheit
199706427 Schattungsanerdnung zur Erfassung eines Learlaufes single use

einesLeistungsschalters
Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. duni 1999 aufgefihnen Schutrrechtstamilien,  CPC I0

Karrigiart um den Machirag vom 20. Dezember 2001, Seita 113 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anilage D2 (single use) und 03 (dual uge) Schutzrechte
Autgatiivie Schutzrechie gelion alg sdt Widkuog oo 1. April 1989 von SAG in [FX eingabiracht.

199708429 Vaerlahren zur Umformung eines Substrals mit Randkontakien in single use
ginBal Grid Array, nach diesem Vertahren hergesteiles Bal
GridArray und Hexibla Verdraniung zur Umiormung elneg Substraty
roitRandkontaktan in ain 8all Grid Array

198706432 COMMON-BUS INTERFACE UNITC-BIU) FOR EXTERNAL, zingle use
MEMORY INTERFACE

199706433 Transportbetneler singla use

199706435 Fufferschaliung single use

199706437 Halbleiter-Hochspannungssehatar single use

198706439 Stromversorgungsvorrichiung fuer gingle use
integrienteHalbleiterschaltungsanordnung

193706440 Loesung von Tetramethylammoniumhydroxid in Wasser und single use
Verfahrenzer Herstellung der Loesung

199706441 Hochvalt-S80-Duennfilmtransistor single use

199706443 Verfahren zur Ueberwachung von Bearbeitungsaniagen single yse

199706445 Schallungsanordnung mit einem Datenspeicher und einem single pse
stousrmdanaustein

199706450 Usberwachungssystem single use

199706454 Pufferschaliung ung integriene Spaicharschaliung mit single use
einerPufferschaltung

1959706457 Integrierte elekiriache Schahlung und Verfahren zu ihrerHergtellung.,  single uae

199706463  Verfahren rum Herstellen cings Speicherzellen-Arrays single use

199706466 GSpeicherzelfenanordnung, Verfahren zu deren Hersteliung single use
undVeriahren zur deren Betrigh,

199706471 Halblefterspeicher und implantationsmaske single use

199706472 HALBLOITERSPEICHER UND IMPLANTATIONSMASKE single use

199706476 Strom-Spannungs-Reglor single usa

1898706478 Verfahron und Vorrichtung zur Bilderfassung single use

199706479  Vorrichtung zur Bilderfassung cual use

199706481 Verfahren zur Speicherung in einem Videosignal enthaltenerdigitaler  single use
Datensignaie vund Videorecorder zur Durchiuchrung dosVeriahrens

199706484 Mikromechanischa Vorrichiung und single use
amsprochandesHarstodungsveriahren

199706495  Kunststoffverbundkogrper single use

199706496 Frogrammgesteuerts Einheit single use

188706497 SOMAQSFET single use

199706498 Vorichiung zur Multiplikartion mil konstanten Faktoren vnd single use
derenvVerwendung z2ur Videokornpression (MPEG).

Diese Liste snthalt dle im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefihrten Schutzrechiafamitien, CPCIC

korrigiart wm daen Nachirag vorm 200 Dezeambar 2001
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Kurztassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX

inﬁiz_mn
Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte e

L

Autgetihres Schuzmchts galten als mit Widung zom 1. Apell 1868 wive 3AG In IFX aingebracht.

199708505

Varfahren zum sicheren Aendern eines in einerm nichil-
HuechtigenSpeicher gespeicherten Wertes und Schallungsanordnung
hiarzy

dual use

199708511  Nichllinearer BEchokoempensator single use
199706518 EEFPROM-Anordnung und Yeriahren zy deren Mersteliung singie use
199706541 Zwei Halbleflerspeicherchips (H3C) warden auf eine aingle use
flexibleVerdraniung aufgebracht und durch einfache Faltung der
flexibleVerdrahtung um eine mittige Biegelinie {(BL1) 2u
sinerpiatzsparenden Stapalanordnung (SO umgelorm,
1997074714 SHALLOW TRENCH ISQLATION WITH OXIDE single une
MITRIDE/OXYNITRIDE LINER
199707423 CONTROL OF GAS CONTENT IN PROCESS LIQUIDS FOR single use
IMPROVED MEGASONICCLEANING OF SEMICONDUCTOR
WAFERS AND MICROELECTRONICS SUBSTRATES
199707431 CRAUK STOPS. singte use
199707434 A VOLTAGE DISCHARGE CIRCUIT sitge use
199707439 METHOD FOR PRODUGING VIAS HAVING VARIABLE SIDEWALL  single use
PROFILE
199707445 IMPROVED ETCHING OF CONTACT HOQLES single use
190707446 FLEXIBLE FUSE PLACEMENT IN RENDUNDANT singie use
SEMICONDUCTOR MEMORY
1949707447 METHOOS AND AFPARATUS FOR INCREASING DATA aingle use
BANDWIDTH OF ADYNAMIC MEMORY DEVICE
199707449 VOLTAGAE DETECTION CIRCUIT AND INTEARNAL VOLTAGE single use
CLAME CIRCWHT
199707451 MICROSTRUCTURE AND METHODSES FOR FABRICATING SUCH single use
STRUCTURE
189707452 METALIZATION IN SEMICONDUCTOR DEVICE single use
199707453 OEVICE WiTk ASYMMETRICAL CHANNEL DOPANT PROFILE single use
199707469 OEVICE WITH ASYMMETRICAL CHANNEL DOPANT PROFILE single use
199707470  INTEGRATED CIRCUITS AND MANUFACTURING METHODS single use
199707482 IMPROVED INTEGRATED MULTI LAYER TEST FAQLS AND zingle Lse
METHODS THEREFOR
199707483  INTEGRATED CIRCUIT FABRICATION METHOD aingle use
199707484 SELF-ALKEGNED POLYSILICON FET DEVICES ISOLATED WITH zingle use
MASKLESSSHALLOW TRENCH ISCLUATION AND GATE
CONDUCTOR FILL TECHNOLOGYAND METHCOD OF
MANUFACTURE THEREQF
199707486 VERTICAL TRANSISTOR single use
199707487 REDUCING OXIDATION 5TRESS IN THE FABRICATION OF aingle use
DEVICED
Dipae Listg enthalf die im Nachtrag vam 1. Juni 1599 aufgetihrien Schutzrechtsfamilion, CPRG G

keyrrigiart wrm den Machirag vom Z0. Dezormber 20071,
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in 1FX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autatibhrte Schutzmechte gelten als ol Wideog zom 1. April 1989 vor SAG I IEX eingebractit.

infineon

199707489 DECODED AUTOREFRESH MODE IN A RDRAM single uge
199707492 PROTECTIVE LAYER FOR LASER BLOWN FUSES single uso
199707496 IMPROVED REDUNDANT CIRCUNTS AND METHODS THEREFOR single use
198707496 METHODS FOR METAL ETCHING WITH REDUCED single use

SIDEWALLBUILD UP DURINGINTEGRATED CIRCUIT
MANLUFACTURING

198707500 REDUCED SIGNAL TEST FOR RYNAMIC SANDOM ACCESS single use
MEMORY

1897075071 REDUCED SIGNAL TEST FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS single use
MIEMORY

198707503 BACGKING FILM FOR CHEMICAL MECHANICAL PLANARIZATION single Use
(CMP) OF ASEMICONDUCTOR WAFER

199707506 METHOD OF RECQUCING THE FORMATION OF WATERMARKS single use
ON BEMICONDUCTORWAFERS

199707507 IMPROVED SILICA STAIN TEST STRUCTURES AND METHODS single use

THEREFOR

199707508 INTEGHATED CIRCUIT DEVICES INCLUDING SHALLOW TRENCH single use
ISOLATION

188707509 IMPROVED CHEMICAL MECHANICAL POLISHING PAD single use

CONDIMONER

WH7OTH10 A LOW TEMPERATURE CVD PROCESS USING A DIKETONATE B/ single use
FPRECURSERFOR THE PREFARATION OF Bl CERAMICS THIN
FILMS FOR INTEGRATIONIN FERROELECTRIC MEMORY

DEVICES,
199707511 RESIST DEVELOPMENT PROCESS single use
199707512 APFARATUS FOR CONTROLLING CIRCUIT RESPONSE DURING single use
POWER-UP

199707513 PROCESS OF REMOVING CMP SCRATCHES BY BPSG BEFLOW single use
AND INTEGRATEOCIRGUIZ CHIP FORMED THERERY

198707520 METHODS FOR PROTECTING DEVICE COMPONENTS FROM sirigle use
CHEMICALMECHANICAL POLISH INDUCED DEFECTS

199707524 A METHOD OF REDUGCING LOADING VARIATION DURING ETCH singie use

FPROCESSING
1899707530 FORMATION OF SUB-GROUNDRULE FEATURES gingle use
199707533  IMPROVED QUAL DAMASCENE STHUCTURE single use
194707534 METHOD OF FORMING MULTHLEVEL COPLANER single use

METAUINSULATOR FILMSUSING DUAL DAMASCENE WITH
SACRIFICIAL FLOWABLE OXIDE

199707536 CMOS INTEGRATED CIRCUITS WITH REDUCED SUBSTRATE slhgle use

DEFECTS
193707540 Q00 WITH LOW QUTPUT CAMACITANGE single use
Diese Listy snthisit die im Nachtrag vam 1. Juni 1698 altgetiinrten Schutseihistamiion. """ 6pPC IC
korrigiert um dan Nachbag vom 20. Dezamber 2001. Seito 116 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgethrs Schutirechte gelen als mit Widiang zuar 1. Al 1888 win SAG In IFX aingetiracht.

infingon

TR9707541  CLOSED THANSISTOR WITH SMALL W/ BATIOS single use

199707543  IMPROVED DYNAMIC ACCESS MEMORY EQUALIZER CIRCUITS  single use
AMD METHOOSTHEREFOR

19707544  IMPROVED DYNAMIG RANDOM ACCESS MEMORY ARRAYS AND  single use
METHODS THEREFOR

198797545 IMPROVED TECHNIQUES FOR REQUCING REDUNDANT single use
ELEMENT FUSES IN ADYNAMIC RANDOM MEMORY ARRAY

198707546 A METHOD OF FILLING SHALLOW THENCHES single use

199707559 FROCESS FOR FABRICATING LAYERED SUPERLATTICE single use
MATEFIALS AND ABOSTYPE METAL QXIDES AND MAKING
ELECTRONIC DEVICES INCLUDING SAMEWITHOU T EXPOSURE
TOQ OXYGEMN AT HIGH TEMPERATURES

199707562 A SEMICONDUCTOR STRUGTURE MAVING A CRYSTALLINE aingle use
LAYER

198707578 NMETHOD OF MANUFACTURING A SHALLOW TRENCGH single use
ISCLATION STRUCTUREFOR A SEMICONDUCTOR DEVICE

199707577 DIMENSION PROGRAMMARBLE FUSEBANKE AND METHODS FOR  single vae
MAKING THE SAME

199707578 TEMPERATURE INDEPENDENT OSCILATOR singla use

199707579 VARIABLE DOMAN REDUNDANCY REPLACEMENT single use
CONFIGURATION FOR A MEMORYDEVICE

1997075880 METHOD OF MAKING A MEMORY DEVICE FAULT TOLERANT single uze
LISING A VARIABLEDOMAIN

198707583 DATA PROCESSING DEVICE single use

199707584 OIRECT MEMORY ACCESS UNIT single use

199707585 INTERRUPT SYSTEM single use

19grarses DATA PROCESSING UNIT single use

199707587 DATA PROCESESING UNIT WITH HARDWARE ASSISTED single use
CONTEXT SWITCHINGCAPABILITY

199707588 APFPARATUS FOR READMWRITE-ACCESS TO REGISTERS INA singlle use
CENTERALPROCESSING UNIT

199707589 DATA FPROCESSOR single use

199707590 DATA PRQCESSING UNIT WiTH DEBUG CAPABILITIES single use

199707591 DATA PROCESSING UNIT WITH DIGRITAL SIGNAL PROCESSING  single uze
CAPABILITIES

199707594 IMPROVED LASER FUSE LINKS AND METHODS THEREFOR single use

1997075958 SEMICONDUCTOR WAFER TEMPERATURE MEASUREMENT single use
AMD CONTEROL TEREQFUSING GASE TEMPERATURE
MEASUREMENT

199707601 APPARATUS AND METHOD FOR HIGH SPEED WORDLINE single use
DRIVING WITH LOW REAOVERHEAD

Dide Liste'ertnat cle im Nachirag vom 1. JUn 1868 alfgetiinrien Schutzrechistarilen, cPe 1

korrigien um dan Nachtrag voem 20, Dezember 2001,
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D:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0 MORRIGON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aurdgetihre Schutzrechte gelten als ot Wikiung zum 1. April 1999 von SAG i IEX eingeticacht.

Infineen

189707602 SFATIALLY UNIFORM GAS SUPPLY AND PUMP single use
CONFIGURATION FOR LARGEWAFER DIAMETERS

199707603 IMPROVED TEGHNIQUES FOR FORMING ELECTRICALLY singie use
BLOWABLE FUSESON AN INTEGRATED CIRCUIT

199707604 DYNAMIC AANDOM AGCESS MEMOHRY INCLUDING A gingie use
POROUSTRENCKH CAPACITOR

199707605 A METHOD TO MINIMIE WATERMARKSE ON SILICON single use
SUBSTRATES

199707615 METHOD OF END POINT DETECTION FOR A WET ETCH singla use
FROCESS

194707616 A METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING THE BIAS singlo use
CURHEENT IN AREFERENCE VOLTAGE CURCWIT

19917617 FORMATION OF A BOTTLE SHAPED TRENCH single use

199707618 FLOATING BITLINE TEST MODE WITH DIGITALLY single use

CONTROLLABLEBITUINE EQUALIZERS

199707619 N IMPROVED APFARATUS FOR CURRENT PULSE GEMNERATION  gingle use
IN VOLTAGEDOWN CONVERTERS

199707620 METHOD OF MAXIMIZING CHIF YIELD FOR SEMICONDUCTOR singie Lae
WAFERS

T9S707621T METHOO AND FABRICATING SEMICONDUGCTORS CHIPS WITH singie use
SILICIDEAND IMPLANTED JUNCTIONS

199707622 SEMICONDUCTOR MEMCREY HAVING REDUNDANCY CIRCWUT single use
199707626 SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING REOUNDANCY CIRCINT single use

149707627 METALIZATION EYSTEM gingle use

199707632 BUFFER LAYER FOR IMPROVING CONTROL OF LAYER single use
THICKNESS

199707645 SPACE-EFFICIENT MDQ SWITCH PLACEMENT zingle usa

189707636 IMPROVED METHODS FOR PERFOAMING PLANARIZATION AND  single uso
RECESS ETCHESAND APFARATUS THEREFOR

199707637 CONSTANT CURRENT CMOS QUTPUT DHRIVER CIRCUIT WITH single use
DUAL GATETRANSISTOR DEVICES

198707638 SPACE-EFFICIENT SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING single use
HIERARCHICAL COLUMNSELECT LINE ARCHITECTURE
193707638 APPARATUS AND METHOR FOF IMFLEMENTING A BANK single use

INTERLOCKSCHEME AND RELATED TEST MODE FOR
MULTIBANK MEMORY DEVICES

189707640 ENDFOINT QETECTION METHOD AND APPARATLIE aingle use

194107641 IMPROVED MULTI-LEVEL CONDUCTIVE STRUCTURE AND single use
METHODS THEREFOR

199707642 METHOD AND APPARATUS FOR MINIMIZING DOFANT gsingle use
OUTDIFFUSIONIN GATE STRUCTURES

Dieae Liste enthalt die im Naghtrag vorn 1. Juni 1998 dofgefihrten Schutzrechtsfamiten,  CPCIC

karrigior um der Nachtrag vom 20, Dazember 2007, Soite 118 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (slngle use) und D3I (dual use) Schutzrachte
Avdopetlibets Sctuitzeeobte gotten ale oot Wik soee 1. Apell 1989 vonr SAG in IFX eingebegett,

nfineen

189707643 HIGH DENSITY SEMICONDUCTOR MEMORY HAVIN GDIAGONAL  singie use
BIT LINESAND DUAL WORD LINES

199707644 APPARATLS AND METHOQD FOR IMPROVED WASHING AND aingio use
DRYING OFSEMICONDUCTOR WAFERS

199707645 LUAL DAMASCENE WITH SELF ALIGNED VIA INTERCGONNEGTS  singic use

199707646 OFPOSITION OF CARBON INTO NITRIDE LAYER FOR IMPROVED single use

SELECTIVITYOF QXIDE TO NITRIDE ETHOHRATE FOR SELF
ALIGNED GONTACT ETCHING

199707851 ALPHANUMERIC DISPLAY WITH 21-00T MATEIX FORMAT single use
199707859 REDUCED PARASITIC LEAKAGE IN SEMICONDUCTOR DEVICES  single use
195707860 IMFPROVED DEEF ULTRA VIOLET PHOTOLITHOGRAPHY single use

199797861 INTEGRATED CIRCUIT FABRICATION METHOD AND STRUCTURE single use

199707862 SPACERE TO BLOCK DEEP JUNCTION IMPPLANTS AND SILICIDE  singlo use
FORMATIONINTEGRATED CIBRCINTS

199707863 HARD ETCH MASIK single uno
199707864 METHOD FOR PATTERNING INTEGRATED CIRCUIT single use
COMNDUCTORS

1987078658 FOWER-ON DETECTION AND ENABLING CIRCUIT WITH VERY single use
FAST DETECTIONOF POWER-OFF

199707867 RELIABLE POLICIDE GATE STACK WITH REDUCED SHEET single use
RESISTANCE ANDTHICKNESS
198707868 IMPROVED DISHING RESISTANCE single use

198707869 ZEMICONDUCTOR MEMORY HAVING MIERARCHICAL BIT LINE single use
ARCHITECTUREWITH MON-UNIFORM LOCAL BIT LINED

1e9707e70  TITANIUM POLYCIDE STABILIZATION WITH A POROUE BARRIER single use

199707871 MEMORY CELL FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY single use
(DRAM)

199707872 FORMATION OF NON-HOMOGENQUS DEVICE CAYER USING AN single use
INERT GAS SHIELD

199707873 IMPROVED NITRIDE ETCH STOP LAYER single Lse

199701874 FPLANABIZATION A NONCONFORMAL DEVICE LAYER IN single use
SEMICONDUCTORFABRICATION '

189707875 A DUAL DAMASCENE PROGESS FOR METAL LAYERS AND single use

ORGANICINTERMETAL LAYERS
199707877 SOFT FPASSIVATION LAYER IN SEVMICONDOUCTOR FABRICATION  single use
1997078718 REDUCTION OF PAD EROSION single use

199707879 RELUCTION OF GATE-INDUCED DRAIN LEAKAGE N single tige
SEMICONDUCTORS DEVICES

1949707880 IMPROVED GAPFILL OF SEMICONDUCTOR STRUCTURE USING  single use
DOPEDSILICATE GLASSES WITH MULTI-STER
DEPQSITION/ANNEAL PROCESS

Diese Listg enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1989 aufgefuhrien Schutzrechtsfamilen,  CPCIC
korrigiart urm den Nachirag vorm 20, Dezaerntier 2001. Selta 118 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in I1FX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetihne Schutzrechte geltet: als it Wikkuowg 2ot 1. Apwill 1888 vort TAG In IFX gingebracht.

199707881 MEMORY CELL FOR DYNAMIC HANOOM ACCESS gingle use
MEMORY(DRAM)

199707882 SECOMNDARY SENSE AMPLIFIER WITH WINDOW DICRIMINATOR  single use
FOR SELF-TIMEDORERATION

199707883 IMPROVELD GAPFILL OF SEMICONDUCTORS ETRLUCTURE single use
LUSING DOPED SILICATEGLASSES

199707888 METHOD AND APPARATUS FOR EXTRACTING DATA single use

199707903 IMPROVED TECNIQUES FOR ETCHING A SILICON DIQXIDE single use

CONTAINING LAYER

199707408 BTHDIZ-AN EXCELLENT PRECURSOR FOR CVD OF B8 OXIDE single use
GERAMICS

189707509 ALKANES AS NEW SOLVENTS FOR STORAGE, HANDLING AND  single use

DELIVERY OFCVD PRECURSORS, ESPEGIALLY FOR CVD OF
SBIZTAZ09 WITH B-DIKETONATESAND ALCOXIDES

189707910 METHOD AND SYSTEM TO ACHIEVE ZERQO CYCLE PENALTY singte use
FOR ACCESSCROSSING A CACHE LINE
199707929 A CVD PROCESS USING Bt AMIDE PRECURSOH FOR THE singlo usc

FREPARATIONOF Bl CERAMIC THIN-FILME FOR INTEGRATION
INTO FERROELECTRICMEMORY DEVICES

198707930 A CVD PROCESS USING Bl CARBOXYLATE PRECURSOR FOR single use
THE PREFPARATIONOF B CERAMIC THIN FILMS FOR
INTEGRATION INTO FERROELECTRICMEMORY DEVICES

199707936 MEMORY ARRAY WITH REDUCED CHARGING CURRENT single use
19970837 MEMORY WITH WORD LINE VOLTAGE CONTROL aingle use

199707542 SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING RIERARCHIAL BIT LINE single use
ARCHITECTUREWITH INTERLEAVED MASTER BITLINES

1997074943 SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING MIERARCHICAL BIT LINE  gingle use
AND/OR WORDLINE ARCHITECTURE

199707944 “SUPPLEMENT TO: "ADDQITIVES FOR STABILIZATION AND single use
EFFICIENCYENHANCEMENT FO GVD PROCESSES OF B! OXIDE
CERAMIGE™

199707945 ADDTIVES FOR STABILISATION AND FOR ENHANCEMENT OF  single use
THE EFFICIENCYFOR CVD PROCESS OF Bl OXIDE CERAMICS

193707948 NEX ETCH AND WET CHEMICAL ETCHING PROCESS FCR Bl single use
CONTANINGFERROELECTRIC MATERIALS, ESPECIALLY FOR
STRONTIUM B SMUTHTANTALATE (SBT) . 97F78450501
AQOITIVES FOR STABILISATION AMD FOR ENHANCEMENT OF
THE EFFICIENCYFOR CVD PROCESS OF BI OXIDE CERAMICS

199707947 METHQDS QF PREVENT OR TQ LOWER BI DIFFUSION INTO single uge
EXPOSED SIO20R S13N4 SLRBSTRATE SURFACES DURING
MANUFAGCTURING OF THIN FILMS OFB| OXIDE CERAMICS BY
CVD AND POST ANNEALING

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgetiibrten Schutzrechisfarmilien, CPCIC
korrigiart urm dan Nachtrag vom 20, Dazambar 2001, Saite 120 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvertirages SAG in IFX

Anlage D2 (slngle use) und D3I (dual use) Schutzrechte
Auttge b Schotrmchte golbar abs ondt Witkuewy 2o (. Apcil 1999 von SAG In IFX engabracht.

199707848 METHQD AND APPARATUS FOR QUANTIFYING PROXIMITY single use
EFFECT BY MEASURINGDEVICE PERFORMANCE

199707949 METHQD AND APPARATUS FOR FPERFOBMING CHEMICAL single use
VARPOR DEPOBITIONON SILICIDE FILMS

199707950 METHOD AND APFPARATUS FOR MINIMIZING DIFFUSION IN SiNgiG use
ETACKEDCAPACITORS FORMED ON SILIGON PLUGS

199707951 SYNCHARONQUS DYMNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY single yse
ABCHITECTURE FORSEQUENTIAL BURST MQDE

189707855 INTERCONNECTION IN INTEGRATEDCIRCUIT DEVICES single usa

199707957 METHOD FOR DETECTING UNDER-ETCHED VIAS single Lee

199707858 OUAL DAMASCENE WITH BOND FADS singie use

199707359 METHQD AND APPARATUS FOR DETERMINING WAFER singte use

WARPAGE FOROPTIMIZED ELECTROSTATIC CHUCK CLAMPING

VOLTAGE

199707960 METHUD FOR THE SELECTIVE DEFOSITION OF BISMUTH single use
BASEDFERRBOELECTRIC THIN FILMS BY GHEMICAL VAROR
DERPOSITION

199707961 METHOD FOR NUCLEATION CONTROLLED CHEMICAL VAFOR single uze
DEPOSITION OFMETAL OXIDE FORROPLECTRIC THIN FILMS

199707662 METHQD FOR NUCLEATION CONTROLLED CHEMICAL VAPOR single use
DEPOSITION OFMETAL OXIDE FORROELECTRIC THIN FILMS

199107963 REDUCTION OF BLACK SILICON IN SEMECONDUCTOR single use
FABRICATION

199707964 WAIFLR SURFACE CLEANING APPARATUS AND METHOD mnge use

199707965 REDUCED PAD ERQSION single use

19970971 RECESSED SHALLOW TRENCH ISOLATION STRUCTURE sirigyle uRe
MITRIDE LINER ANDMETHOD FOR MAKING SAME

1997070974 [OW TEMPERATURE DIFFUSION PROCESS FOR DOPANT sirigle uso
CONGENTRATIONENHANCEMENT

199707975 LOW TEMPERATURE DIFFUSION PROCESS FOR DOPANT single use
CONCENTRATIONENMANCEMENT

199707976 MAESK BLAK AND METHOD OF PEODUCING MASK single use

1997077y METHOD FOR ETCHING ALUMINUM BASED LAYER gingla use

19908007 Traegeralement :um Einbiau in Kombi-Chipkarten und Kombi- single use
Chipkarte

1889708008 Halbleiterlaser-Bausfarment single use

199708009 COptoaiokironiachas Halbleiterbauelement single s

199708021 VERTIKALER MOS-TRANSISTOR UND VERFAHREN ZU DESSEN  single use
HMERSTELLUNG.

198708022 VERFAHREN ZUR HERSTIZLLUNG EINES VERTIKALEN MOS- sirgple use
TRANSISTORS,

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vemn 1. Juni 1999 aufgeflihrten Schutzrechwstamilien,  GPCIC

karrigiort urn den Nachtrag vom 20, Dozembor 2001,
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und DI (dual use) Schutzrechte
Auppertltete Jchutzrechte golten ale oodt Widoaog oo 1, Apel 1959 von SAG In IFX eingabracht

199708023 Verfahren zur Marstellung eines vertikalen MOS-Trangistors. single use

199708029 Varfahron und Schaliungsanordnung zur Rauschroduklion single use
helFermseh- ODER Videosignalen

199708033 Leistungsdiode single use

1939708036 Leisiungsdiode single use

199708039 Vorrichtung zur Ruackhoardasmpifung dual use

199708045  Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Abwasser aus single yse
einemchemisch-mechanischen Poliorprozess in der Chipferdigung

189709804% Verfahren und Vorrichtung zur Cedierung, Uebertragung dual use
undlrecodierung digitaler Daten

199708050 KLEBEVESOINDUNG duai uce

199708064 QOptoelakironisches Halbleiterbausiament single use

199708059 Datenuebertragungsverahren mit eingr Mehrzahl duat use
vonFrequenzbaandern

199708068 Materialtableite sowie Verfahren rum Herstelien single use
einesKunstetoffverbundkoerpers

199708089 OPFEN-COLLECTOR-GCHALTUNG single use

189708083 Verahren zur Herstellung einer p-leftendan Schicht aus inGaAs.mit single use
dem Verfanren hergestelitc Schicht und Anwendung eingr
solchenGehict

188708098 Fluvressierandes Material und Vedahren zu seiner Harsteflung dual use

1899708099 Integriertos Tlalpass!itar single use

199708107 Spaichararchitaktur mit Mehrebenenhierarchie single use

199708102 Schaltungsanorgnung zur Behandiung von Zugritiskonflikten single use

199708103  Randstruktur fugr Hableiterbauelenment single use

1997081058  Frequernzigiter mil geringem Slromverbrauch. single use

193708106 VERFAHREN ZUMHERSTELLEN EINES singla use
KUNSTSTOFFVERBUNDKOERPERS SOWIE KUSTETOFF.
KOERPER

189708107 Foliermitte!, Verfahren zum chemisch-mechanischen single use
Planarisierenund Verwendung des Poliermittets zum Planarisieren
einesHalbleitersubstrats

199708109 Bipolare Impedanzwandierschaltung single uzo

199708124  Kunsistofiverbundkoarper sowie Verfahren und Werksloff single use
zumHersteiien eings Kunststotverbundkoemers

199708125 Kunztstoffmassen zur Umbueallung sines Metail- single use
ODERHableherkoorpors

199708133  Beschichiung van Metalloberflaechen insbesondere fuer siriyhe L

Digse Liste enthilt die im Nachtrag vorm 1, Juni 1999 eufgefihrten Schutzrechtsfamilien,

dieMikroglekiranik

CPCHC

korrigigr wum dan Nachirag vom 20. Dozembar 2001, Sweite 122 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Al Schoiprechto golen als mit Wirkkiog zom 1, apcll 1928 vore 534G In IFX eingabracht,

188708140 VERFAHREN ZUM DETEKTIEREN CINES STROMS single uzo
SPINFOLARISIERTER ELEKTRO-NEN IN EINEM FESTKOERPER

199708147 VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR KOMBINIERTEN MESSUNG dual use
DES ANFANGS EINES DATENBLOCKS LND DES
TRAEGERFREQUENZIVERSATIES IN EINEM
MEHRTRAEGEIBERTRAGUNGSSYS T EM FUER
UNREGELMAESSIGE LHEBERTRAQUNG VON DATENBLOECGKEN

189708148 SCHUTZESCHALTUNG single use

199708150 METHOD AND APPARATUS FOR SIZE OPTIMIZATION OF aingle use
STORAGE LNITS

1897081571 BEFERLSTRANSFORMATOR FUER FROZESECOREN LLA, singlo use

189708200 SYSTEM ZUM ANZEIGEN VON INFORMATIONEN UEBER EIN ZU  single use
TRANSPORTIERENDES UND/ODER ZU BEARBEITENDES GUT

199708503 Integnert-optische Schaltanordnung single use

199801002 Halbleiterspeicharanordnung und Verfahren zu deren Hersteliung single Luse

189801003 WVerfahren und Anordrung zum Belreiben eines Bussystems single use

199801006 Oszillatorstruktur mit wenigstens einem Oszilator-Sohaltkrals dual use
undwemgstens einem Resonator

199801007 Bolesligung cines Halbieiterkoerpers auf einer Leilorptatie single use

199801010 SOi-Hochepannungsschalter single use

188801012 Traegerelement fuar einen Haitbleiterchip single use

1988010158 Verfahren zum Harsfelfen eines Halblaiterbauetamantes und einderart single use
hergestelites Halbleiterbauelement

199801016  ORAM-Zaollonanordrung und Varfahren zu deren Herstellung singie use

199801018  Verzoegerungsschaitung sitigle usa

199801021 Vorrichlung und Varfahren zur Anpassung an eine durch einenISDN-  dual use
Datenvebertragungsstandard vorgegaebene Fulsrmashke

199801023 SOMHGET single use

199807023 Laisngs-MOSFET singie use

195601025 Integrierte Halbleiterschaltung mit Grabenisolation single uae

199801026 Halbleiterbauelement mit mehreren Substratlagen und singgler use
zumindesteinern Halbleiterchip und einem Verdahren zum Herstellen
ginesyolchen Halbleilerbausiemanes

199807028 FET mit Source-Substratanschiuss single use

199801029 Speicherzefienanordnung und Verfahren zu ihrer Hersteliung. single use

199801033 Gelakiele Stromversargung single use

199801038 Schallung fuer sequentisfiie Slaverung im Hochfreguenzbereich single L

199801039 Mobiltelefon und Verfahren zum Betrelben eines Mobillitelefons dual use

199801042 Referenzspannungsgenerator single use

Diese Liste enthélt die im Nachtrag vom 1. Juni 1899 aufgefdhrten Schutzrechistamilen,  CPCIC

Korrigiert urn dan Nachirgg vom 20, Dozamber 2007,
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihve Schutzmchie gelten alg ot Widong zum 1. April 1888 von SAG in IFX singabracht.

199801048  Digital geslouerte Schaltung zur Verringerung der single use
FPhasenmodutationeines Signals

199801049  Verlahren xur Merstellung von Stacked Vias single uso

199801059 Schaltung zur Demodulation von Datensymbaoler von durch dual use

getraegerieDalenughertragung gesendelen zweidimensionaten
Datensymbalen

199801064 Verfahren zur Verarbertung eines Signals aus Oatensymbolen singie use
199801075 Chipkartanmoduf fuer biometrische Sensoren singlo uto

1994801076  Vorriehtung und Verfahren zur Voraendoerung dos Rauschverhaitens  dual uso
inemem Emplaenger eines Datenuebariragungssystems

198801081 Anordnung und Verdahren zum Sereitatellen von Daten aingle yse
zurCharakierisierung von verschiedenen Einheiten an ginem
Bussystem
199801083 Mikrormechanischer Abstandssensor gingle use
199801087 ustreiber sityle Use
1996801094  Transisfor fuer analoge Schaltungsfunktionen SiNgIe uso
198801107  Integrierier Speicher single use
1998071114 Verfahren zur Harstellung gines beidoegitig gingle use
sperrendenteistungshalbleiters
199801115 Verfahren zur Herstelfung eines Hatbieiterbauelements single use
199801121 Transporivorrichtung single use
199801122 Druckgystem fuer einen Reaktorraum single use
199801123 Thermisch haeribare Ein-Komponenten-UnderfiikMasse gual use

199801125 Contact batweoen a monocrystalline silicon region and apolycrystalliine  single use
sificon siructure and method of making such aconmact

199801126 Method for producing a polyerystalling silicon structure singie use
199601130  Leistungshalbleiterdiode single use
199801138 Leistungshalblefierdiode single use
1949801145 Optische Struktur und Verfahren zu deren Herstellung. single use
199801152 Diodenschaltung mit idealer Dindenkenniinie single use
199801155  Halbieiterbavgruppe single use
1998071156  Schaltungsanordnung mit mindestens einem Kondenaator und single use

Verfahranzu deren Harstallung
199801160  Halbieiterbaualemeny mit Strukiur rur Vermeidung von Querstroemen  single use
1998071162 Speicherzeflananordnung und entsprechendes Herstellungsvetfahren  single use

189801163 Vorrichtung und Verfahren zum Holan von Befehlen fuer single use
eineprogrammgesieuere Einheit
199801164 EE£LFIOM und Verfahren zur Apsteuerung eines EEPROM single use
Dioge Liste snthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1698 aufgeilihrten Schuzrechtstamliiern, CPCIC
korrigiert um dan Nachtrag vom 20, Dezernbar 2001, Saite 124 von 186
PATENT
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG In IFX
Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte

Aufgetihne Schurzmchte galien ale ot Widowwg zoee 1. Aprll 1989 von SAG in 1FX eingatracht.

Fa¥y Server

Infinean

1377256

199801165

199801166

1899801168

199801174

199801180

199801185

199801187

199801191

193801197

169801202

199801203

199801206

199801211
199801213
1998012714
193801215

199801221
1994801322

199801223
193801240
199801242
189807244

199807247
199801249

Diese Liste on
korrigiart urn den Nachtrag vom 20, Dazermber 2007.

verfahren zum Abschalten des Laslslromes einaslelstungshalbleiter
Bausternentes und Leistungshalbleiter-Medul zurDurchifuehrung des
Voriahrens

Elaktrisch programmierbarer Nur-t gse-Speicher sowle Verfahran
rumProgrammieren und Lesen dieses Speichers.

integrierbare Schattung zur Frequenzaufbereitung eines imUHF-
Bereich arbeitenden Funk-Sende-Emplasngers, insbesondere
enesSchnuriosielefons

Verfahren zur Verbesserung der akuslischen Rueckhoerdaempfung
inFretsprecheinrichiingen

Verfahren und Varrichtung zur kryptagraphicchan Bearbeitung
anhandeiner elipuscnen Xurve auf cinom Roechner

Datentracger zum kontaklasen Empfang von Daten undd Enargie
undverfanran 2um Batraibenr aines solchen

Dateniraeqer sowoh! fuer den kontakiiosen als auch
denkomakibehaficten Betrieb

Varfahren zum Entwurf eingr Maska zur Hars{ellung
ainosDummygeblets in elnem isolationsgrabengabitt 2wisthtn
giekinschaktiiven Gebigten eingr mikrpelekiromsehen Vornehiung

EMYV-optirrderter Leistungsschalter

Dielekirizeh lsolierte Halbledervorrichiung und Verfahren zuderen
Herstellung

Halbfoltarbavefomant mit strukiurigriem Leadframe und Verfahran
zudessen Herstellung

vorrichiung zur hierarchischen und verteilten Steuerung
vonprogrammierbaren Modulen in hochintegrienen Systemen.

Steverbarer LC-Oszillator
Speicherzelie mit MOS-Transistor und Verlahren zu ihrerMerstefiung.
Bidirektionaler Baustein und Verfahren zu seiner Herstellung

MOS- Transisior, dessen Verwendung in einer EEFPROM-Anordnung
undVertahren zu dessen Herstellung.

Ralbleitarverrichiung und enfsprachendes Herstellungsverfahren

Elekirisch programmierbare Speicherzelienanordnung und
Verfahrenzu deren Harstelung

Speicherzellenanordnung und artsprechendes Herstellungaveriahren
Datenplad fuer Signalverarbeitungsprozassoren
Anrufbeaniworter

Etektrisch pragrammiarbare Spelcherzellenanerdnung und
Varfahrenzu deren Hersteliung

Veollintegrierbare spannungsgeastauerie Osziltatorschaltung (VCO)
integriarte Schaliung

ie im Naghtrag

CJuni 1899 aufgetGhrien Schuezrechtsfamilien,

single use

singlg usa

single use

dual use

dual uge

aingle use
single use
single use
aingle uze
single use
single use
singte use

single use
single use
single use
single use

single use
single usoe

single use
sincyher e
dual use

single use

single use
single use
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Kurztassung des Einbringungsvartragoes SAG in IFX

Anlage D2 (stngle use} und DI (dual use) Schutzrechte
Acfpetlate Sehutoochite gelten aiz mit Widaing zom 1. Aprll 1898 von 534G in IFX singebrache

T89801254 Elekirisch programmierbare Speicherzellenanordnung und single use
Verfahrenzu deren Hersteliung

199801257 Vorrichtung und Verlahren zur Belichtung von Photolack single use

1899801267 Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauglement single use

199801268 Integrierter Speichear single use

189801269 Halbleiterbauelement it mehraren Halbleiterchips dual use

1899801270 Integriorte Schaltung und Vartahron =0 threr Pruofung sihghe use

199801271 Verustsymmetrierte Treiberschaliung ausMOS-Highside-/L.owside- single use
Schaltern

1998071280 Fingertippsensor mit integriartem Tastschalter dual use

199801290 Oifferanzverstaerkarschalturg un Mischarzelie singhe use
rmitDiffaranzverstacrkerschaliung

199801296 Vorrichiung zur seforligen Ausgabe der Anlwort oines singloe use
synchronenSysterns auf ain asynchrones Ereignis

1996801306 Speicherzellenanardnung und Verfahren zu ihrer Hersteilung, single use

195803307 MIKRQSENSOR, ZU SEINER HERSTELLUNG UND VERFAHRBREN  single use
ZUM BETREIBEN EINES MIKROSENSORS

199801311  Integrierbare Funkemplaengerschaltung fuer single use
frequenzmadulicrtedigitale Signale

199801315 Integrierfer Sohaltkeois fuer Mobilfunk- UND pMobiltelefonantagen single uze

19480131y Kallimatar, Vorrichiung und Verfahren zum Beschichien single use
8inesSuDstrals

199801320 Haltevorrichtung fuer Photoblanks siryle use

1959801322 Verfahren zum Bonden von »wei Walern single use

1959601325 Schaltung zur temperaturabhaengigen Stromversorgung einer LED single use

199801329 Kondensalor in integrierler Schaliung single uze

199801330 Schahungsanordnung zur Ansteuerung sines Pulsweitenmodulatore  single use
inginem Schabtnetziedl

199801331 Messvoarrichiung zum digitalen Erfassen analoger Messgroessen single use

199801332 Integrierle elekironische Schaliungsanordnung und Verfahren zuihrer  single uze
Hersteliung

199801344 Speicherzelienanordnung und Verfahren zg deren Herstellung. singie use

199801349 Schaltungsangrdnung zur Reduzierung dec Lecksiromes, dual use

189801360 Verbindungsiestvorrichtung zum Testen der single usc
elekirischanVerbindungen zwischen Chips cder Chip-Modulen

189801362 Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung einer Stoerung eines single use
technischen Systoms

199801378 DRAM-FZellenanordnung und Verfahren zu deren Hersleliung singie use

199801379 MOS-Transstor in ener Lin-Transistor-Speicherzelle mil eingmiokal  single use
verdickian Gateoxit und Hersteltverighren

Diase Liste anthilt die im Nachtrag vom 1. duni 1999 aufgefiifrten Sehuterechtafamilien, CRC IS

karrigiart um den Nachtrag vom 20. Darambar 2001, Seita 126 von 186
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Kurzfassung des Einbrinqungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 {single use) und D3I (dual use) Schutzrechte

Anfgatiiirte Schutzrechie gelteo iy ot Witkuog 2ot 1. Aprit 1999 von SAG In IEX singebracht.

199804388 Verfahren zur Herstelfung einer Hatbieilaranordnung single use

199801399 CORAM-Zellonanordnung und Verfahren zu deren Merstefiung single use

199801403 Verfahren zur Herstellung von integriertan Schaltungan single use
mitSlandardzellen.

199801406 Verfahren zur Programmierung einerfestwert- single use
Speicherzellenanordnung.

199801410 Verfahren zur Programmierung einerFastwert- single use
Speicherzelienanardnung.

199301417 VLSLSchaftung mit Temperaturueberwachung singio use

189801412 Schalfungsangrdnung zur Sleuerung und Erfassung des dual use
Laststromesdurch eine Last

199801413 Schallungsanordnung fuer einen Komparatar single use

1998071417 Speicherzeilenanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung. single use

199801419 Spoeichoerzelienanardnung und Verfahren zu (hrer Herstallung. aircle a0

1899801423 Verfahren zum Vereinzein von efektronischen Modulen single use

193801426 Verfahren zur Hersteffung eines Stegwellenieiters infil-\- single use
Verbindungshalbleiter-Schichtstrukturen undMalbleitertaservarrichtung
besonders fuer nlederaSerianwiderslaende

199801428 Halbleiterspeicher mit streifenfoermiger Zefiplatte single use

199801431 Mehrfach-Konfaktierungsvorrichtung gingle use

199801436 Ancordnung zum Erkennen von Kentakifehiern beim Tasten single use
vonintegrierten Schattungen

199801438  Schaltungeordnung und Verfahren zur automatischen Erkennung single use
undBesetfigung von Weortleitungs-Bitleitungs-Kurzschluossen

199801445 Varfahren zur Anpassung einas Empfangsgerasias dual use
anUeberlragungsbedingungen und Empfangsgeraet hisrfuer

199801450 Anordnung zum Anschiiessen ainer Viclzah! von dual uze
Teiinehmerleitungenan eine Telekommunikationseinrichtung

199801451 Verfahren zum Herstellen eines elekironizschen SBautails single use

199801454 Verlikalresonator-Laserdiode und Verlahrern zu deren Mersteflung singie use

199801461 Elaktrisache Stavaraintchtung single uze

199801473  Verfahren und Verrichiung zum Testen einer digitalenHalbloiter- single use
Schaltungsanordnung

199801490 Current-Mode-Schaltregler single uso

199801495 Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbavelement single use

199801496 Hochvolt-Randabachiuss fuer Planarstrukiuren single use

199801497  Verfatron zum Harstellen gines cloktronischen Bauteils single use
undl.eltgrrahman zur Verwendung in einern solchan Verfahren

199801498 Angrdnung zur racumiichen Trennung und/eder single use
Zusammanfuehrungoptischer Wellontaengenkanaele

Digse Liate enthil dle im Nachtrag vom 1, Juni 1999 sufgeflinrten Schutzrechtsfamiten,  CPCIC

korrighert um den Machtrag vom 20, Dazermber 2001, Seitg 127 van 188
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Kurzfassung does Einbringungsvartrages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und DI (dual use) Schutzrechte
Autgetityty Schutzachie gelten als mit Wikkung zum 1. April 1999 von S4G in 1FX elngehracht.

Fax Sarver

140/256

159801499  Ancrdnung zum Synchronisieren einar Vermittiungsainrichiung dual use
undeiner Mehrkanatuebariragungseinrichiung
199301500 Musierraichnaer fuer Maskenblank single use
199801501 Verfahren zur Herstellung einer Halbleiter-Speichervorrichiung single use
199801506  Vorrichtung zur Aufnahme von Gegenstaenten, insbesondere Wafern single use
18998018507  Halbieitar-Speicharvorrichiung und Verfahran zu deran Hersteliung single use
199801510 Gehaeuse fuer Leistungshalblellor single use
199801511 Verfabren zur Ueberwachung der Erdung eines Maskenblanks single use
199801513 Halbleiterbauelement single use
199801515 Verfahren und Vorrichtung 2um Behandein von zingle vae
Gegenstagnden,vorzugsweise Walern
199801516 Verfahren zum Herstellen eines SOI-Wafers fuer single use
mederohmigeHochvoll-Halbleiterbauelemente
195801548 Verfahren zum Herstellen eines Stapelkondensators in single use
einerHalticieranordnung und nach diesem Yarfahren
hergesteliterKondensator.
199801519 Universab-iHalbleilerscheibe fuer Hochvolt-Halbleiterbauelemeante single use
199801520 Schaltungsanodnung fugr ¢in Stromversorqungsgeraat single use
199801526 Integrierte Schalung singie use
199801531  Vorrichiung zum Beladen und Eniladen einaes Frozessreaktors single uge
mitGegenslaenden, vorzugasweise Walem, und Prozessreaktor
199801539 Speicheranordnung mit redundanton Spaicherzefien und Varfahren single usg
Zum
199801543  Vorfahren xur Uebertragung von Zusatzinformationssignalen singie use
inAusiastiuecken gines Videosignales und Varrchtung zum
Emplangdieser Zusatzinformationssignale
199801551 Referenzepansungsschallung single use
198801562 Verpalschutzschaiiing chaal uso
199801553  Verpoischutzschaltung dual use
199801557 Lmpfangsgerd! zum Empfangen von Video- UND Teletextsignalen single use
199801558 Hochvoll-Randabschiusy fuer Halbleiierbauciement single uue
1998071560 Varfahran zum Schreiban und Lesen von digitafeninformationswerien. dual uge
199801562 Lateraler Hochyolt-Soifenwandtransistor single use
199801563 Niederohmiger HMochvolt-Feldeffekttransistor single use
199801565 Superniederohimiger vertikaler MOSFET und Verfahren zu single use
gezsonHarsteliung
199801677  Schaltungsanordnung fuaer eina Ladungsplmpe single uso
undSpannungareglerachaltung mit ginar derarigen
Schaltungsanardnung
 Nachtrag vam 1, Juni 1998 autgetiihiten Schutzrechistamilen, CGPCIC

karrigiert um den Nachtteg vom 20. Dazember 2007,

Seita 128 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte

Autgetihree Schutzmcide golern alu polt Wikung zum 1. Aped 1989 von SAG InIEX eingatiracht.

Fax Server

@ 141/258

199801578
199801698
199807608
199807609
1898078674

189801615
199801616
199801618

109801622
198801627
199801635

1988071636

1938011638
199801646
199801649

199801656

199801665
199801666

199801668

19991670

199001674

199801676

1998Q1679
1933801630
199801686
199801688

Digse Lista enthiit die im Nachtrag vom 1. Juni 1099 aufgefGnrten Schutzrechistamiten,

Referanzspannung-Erzeugungsschialiung

Kontakianoromurng fuoer Nadelkartan

Digitales Mohrtgilnahtnar-Funk-Nachrichtanuebanragungssystam
Interrupt-Anfarderungen ausgaebende Einrichtung

VERFAHREN ZUR BILDERKENNUNG UND VERWENOUNG BEH
FINGERABDRUECKEN

MOS-Leistungstransistor
Halterung fuer Halbleiterbarren

SECHALTUNGEANQRDNUNG MIT EINEM SENSORELEMENT UND

EINEMNICHTFLUECHTIGEN SPEICHERMITTEL

Fondensatar fuer Halbletter-Speicheranordnung und Verfahren
zudessen Herstelung,

Schalungsanordnung zur Bereichsumachaliung
inHochfragquenzempiaengern

Bidirektionales Modul fuer Mehrkanal-Anwendung

Vorrichlung zum Befaden und Entladen eines Prozessreaklors
mitGegenstaenden, insbesanders Walern, und Prozessreaktor
zurBenandiung solcher Giegensiaontia

Angrgnung zum Testen mehrere Speicherchips aul cinem Wafer
Behandein der Oberflaeche einer Leiterbahn

BCHAL TUNGSANORDNUNG MIT EINZELELEKTRON-
BAUELEMENTEN UND VERFAHRENZU DEREN BETRIER

Gahasusa fuer ainen blometrischen Sansor zur Erfassung
vonFingerminutien

ZEITGEBER FUER BINEN A/T-WANDLER

Verfafren zum A/D-Wandein anafoger Signale sowie
emisprechendeA/D-Wandleranordnung

Verfahren zum Harsteffen einer Epitaxieschichl mit
lataralveraenderlicher Dotierung

MIKROMECGHANISCGHES BAUELEMENT UND
HERGTELLVERFAMREN

Cache-Speicher fuer zweldimensionale Datenfelder und
seineVerwendung in der Bildverarbeitung.

HALBLEITERBAURLEMENT MIT OURCH PAD EINGESPARTER
CHIPFLAECHE

Substrate and method for manulacturing the same
Mikroventil
DUENFILM-PIEZORESONATOR

PERFORIERTES WERKSTUECK UND YERFAFHRENM ZU DESEEN

HERSTELLUNG,

worrigiart wen gden Nachtrag vom 20, Decarnber 2001,

singlé use
single use
dual use

single use
sirggle use

singlo sl
singie use
single use

single use
single use
single use

single use

single use
single use
dual use
dual uze

singio usa
single usa

singyle use
single use
dual use

single use

single uge
dual uze
single use
dual use

T cRCIC
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2 BARRY L.

Kurztassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use} und D3 (dual use} Schulzrechta
Autgetdhrie Schulzmchte geiten alz mit Widang zum 1. Apell 1988 vort SAG I LEX gingelracht,

199801693  Elektronische Baugruppe single use

199801790 Zeligabevorrichtung und Zeltgabevarfahren dual use

199801708 Abuchaltbarar Thyristor dual use

199801710 Verfahren zum Varginzein und Posilionieren vonHalbleiter-Bauteilen  single use

199801711 Integrierte Schalung zingle use

TR980T712 Verfahran und Vorrichtung 2um Limschalten ainesFaldeffekiransisiors single use

199801716 Verzoegerungsoplimiertar Multiplaxer single use

1901717 SCHALTUNGEANCORDNUNG ZUR ERZCUGHUNG singie use
KOPLEMENTAERER SIGNALE

199801718  Anordnung zur Redundanzauswertung bei ginem singie yse
Matblaiterspeictierchip

199801724 Harsteliverfahren fuer gingn Kondenaalor in eings single use
integriertenSpeicherschaliung

199801725 Bidirektionaler Schalter mit bidirektionaler Strormmessanordnung dual uge

198801732 Hallevorrichtung fuer einen Wafer und Pruelfverfahren fuerintegrierte  single use
Schallungen aul einern Waler

199801733 Kartenfoermiger Datentraeger, Verfahren zu seiner Herstellung single use
und¥anengrundkoarper fuer cingn kanentoermiger Datemraeger

199801734 Fersteliverfahren fuer eingn Kondensator in giner single use
integriedenHalbletarschaitung

199801736 Klemmschaltung single use

199801738 Verfahren zur Hersteflung eines Kondensatars fuer single use
eineHalbieiteranardnung

199801740 Elektronischar Verstaerker single use

199801741 Vorrichtung zur Kontakliosen Ueberlragung von Daten dual use

199801742  Integriere olekirische Schaltung mif wonigstens einerSpelcherzelle single use
und Verfahren zu fhrer Hersteliung.

199801749  Integrierte Schalungesanaordnung mit mindestens einem Transistorund single use
ginem Kondensator und Verfahren zu deren Hersletiung

199801751 Sensorginrichtung 2ur Erfassung von blometrischen dual use
Markmalan,insbesondare Fingarminutian

189801753 Sendeeinrichtung und Bussystem xur Datenuebertragung single uze

198801767 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG METALLHALTIGER SCHICHTEN  single use

199801759 Verfahren zur Hersteflung von clekirischen Saugfemenion singie une
sowieelektrizches Bavelemeant

199801762 Halbleiterspeicher mit differentiellen Ditleitungern single use

199801767  Vorrichtung zum Schutr vor Verpolung dual pse

199801769 Verfahren zur Mersteliung einer integrierten Schaltungsanordnung. single use

199801770 Reaktoranordnung und Verfahiren zu deren Herstellung. single use

Digae Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Junt 1999 aufgefiinrten Schutzrechistemilien, CPCIC

korrigiart um den Nachtreg vom 20, Dezoamber 2001,
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3 BARRY E. BRETSCHNEIDER FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetiirte Schuteectne gelen alg it Wikung zum 1, April 1999 von SAG in IFX eingebracht.

199801771 Bidirektionale oplische Sende- UND Emplangseinnchtung single usze
19980177Z  Hochfrequenz-Lasarmadul und Verfabren zur Herstellung desselben  single use
193801774 Invertarschaliung single use
199801776  Verfahren zur Merstelfung von Schaottky-Oioden single use
199801778 Verfahren zur Hersteliung von Schottky-CHoder singgle uge
199801780 Verfahren zur Harsteliung von Schottiy- Diodert single Bee
189801783  (estungadioden-Strukiur single uae
199801788 Gehasuseanordnung fuer Lasermodul single use
198801789 Fusetatch-Schaltung single use
199307792  Halbleiler-Speicherzatlenanordnung und single use
entsprechendes Herstehungsverfatoren
199801794  Anardnung zur Uebersprechdasmpfung in Worlleitungen vonDRIAM-  single use
Schaltungan
199801801 Grabenkondensator mif lsolationskragen und single use
ensprechendestersieliungsveriahren
198801805 Schaftungsanordnung fuer Bumn-In-Systeme zum Testen von single ugoe
Bausteingnmittels elnes Boards
199801809 Verfahren und Anordnung zum Betreiben eines mehrstufigen singlc use
Zaetisrsin einer Zaehirichtung
184801812 Verfahren und Vorrichtung zwm Verschluesseln von Daten dual use
199801852 Adaptiver CAP-Emplaenger dual use
1998018563  Integriarle Halbleiter-Speichervorrichiung single use
199801854  integnierle Halbloiter-Speicharvartchiung single use
199801855 Verfahren zur adaptiven Filtereinstelfung in einemn QAM/CAF-Gystom  dual use
193801857 Pruefanordnung fusr Bondpads single use
1998018588  Anordnung zur Deaktivierung einer BIST-Schaltung in single use
ginemtHathieiterchin
199801860 Logikgatier single yso
199801861 Invertarschaltung gingle yse
199801865 FPhasanrageikrais (FPLL; Phase-Lockad-Loop} fuer Hochfrequenz(MF)- dual use
signala
199801866 (ntegrierde Halbleferschaltung mit Fueistrukiuren zingle use
199801887  integrierte Malbieiterschattung mit einer Anschiussflaeche single use
199801871 Halblefterbauefement mit einer Polysiiziumverdrahiung undVerfahren  single use
zu dessan Herstallung
199801872 Verfahren zur Schraegimplantierung von Unterdiffusionan singla use
199801882 Eilektronisgher Speicher mit verginfachtem Lesezrugrilf singfe use
199801883 Verfabren zum Testen von Speichern aul Retention single use
Diese Liste anthislt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgetinnten Schutzrechistamilien,  CPCIC

korrigiar uem dgan Nachirag vom 20, Dezember 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und DJ (dual use) Schulzrechte
Autgetithrte Schutcrectite golten sl odt Wikkung 2uet 1. Apell 1889 von SAG In IFX eingatiracht,

199801884 Speicherkondensalor fuer DRAM, single use

199801891 Verfahren zum Umsetzen ainar in Form ainer single use
Gatternetziistevorliegenden Schattungsbeschreibung in gingHardwareg-
Beschreibungssprache

199R01897 Schreib. UND Leseverfahren fuer ginen ferroelekirischean Speicher, single uge

199801894 Verfahren zur Mesgsung von gasfoermigen chemischen Bestandieilen single use
ineinam Proeessreaktor zum Behandein von elekirischen
Bausiermontoen,ingbesonders Wafoern

199801916  Einrichtung zur Vermessung und Analyse von elektrischen single use
Signalenemnes integrierten Schaltungasbaustems

199801921 Wellenlagngensiablizierle Laseranordnung single use

199801926 Anschiussanordnung single use

199801929 Aktive Arbeltspuniteinsteliung fuer Leistungsversiaerker single use

199801930 Elektronische Speicheroinrichiung single use

199801941 Lateral-Hochspannungstransistor single use

199804943 Schallungsanordnung oy Steuarung der Chiptemperali sy single use
einesHalbleiterbavciemeonts

199801851 HaBdoitaranordneng mil mindestans zwal Halbleiterchips single use
undVarfabren zum Barstielen giner derartigen Halblelteranordnung

199801559  Integrierter Speaicher singie use

1998078967 Integrierte Schaliung mit giner Kontaktierungastelle zumKontaktieren  single use
mit einem Bonddraht

199801962 Chipmodul zum Einbau in einen Chipharientraeger sowie Verfahren single use
zudessen Herstellung

199801970  Verfabren zur Horsteliung von Halblelterbavelementen single use

1959801976 NichireKursives digitales filter und Vedahren zur Berechnung sirgyle use
gerkocifizienten dieses Fiters

1893801886 Verfahren 2wy digitalan Takirueckgewinnung und selaklivenfFilerung  single use

198801988 Dynamische Halbleitar-Speicherverrichiung und Verfahren single use
rurinitialisierung einer dynamische Halpleier-Spaichervarnichiung

1899801989 Dynamische Halblettor-Spalchenvortichiung und Verfahran single use
zurinitialisierung einer dynamischien Halblelar-Speaicharvorrichiumng

199802007 Intagrierter Speicher single use

199802008 Integrierte Schaltungsanordnung, Verfahren zu deren Hergfellunpgund  singie use
Wafar mit ainer Anzahl integrierter Schaltungganordnungen

199802009 Ausgangstreibor ginegs integriedten Halblgilerchips single use
199802020 Steuservorrichtung zum Schalten eines elektrischan Verlrauchers single use
199802021 Dafﬂnﬁp@fo'iGrVOfﬂ'Chiung -_r_.‘_(ngi@ use
1949802024 Verfahron und Vorrichtung zur Erzeugung von Takisignalen single uze
194802029 DHAM-Speicherkondensator und Verfahren zu dessan Herstellung, singie use
Digse Liste anthlt die im Nachirag vom 1. Juni 1899 aufgefiinrten Schytzrechtsfamilien,  CPCIC
Karrigiern ur dan Nachiag vorm 20, Dezembear 2001, Soitg 132 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte

Aufgetitat: Sehutzochte golten als mit Wikkung rom 1. Apel 1992 von SAG in IEX eingaticacht.

Fax Server

145/256

195802030
198802034

198802037

199802039
199802041
199802043
129802045

199802046
199802053
199802054
199802058
199802059
T99B02060
199802058

199602074

199802076
199802077
199802078

199802079
199802080
199802082
199802083
1923802086

199802088

199802092
199802093
199802102

korrigiert urm dan Nachbirag vone 20, Dezembaor 2001,

Flektrische Stouerainrichiung

Vertikales Halblelterbaugioment mit roduzlanom
elekinschemOboarfiaschaenipld

Schafiung zur Ermittiung der Zeidifferenz rwischen Flanken
ginesersten undg eings zweilen digitaten Signals

Fehler-Rauschformung hoeherer Ordoung fuer MultiBit DA-Wandier.

integrierte Soehseliung
FeRAN-ARcrdnung

Varfafiren zur Hersteliung einer geluaiiten Vertiefung in
einerMateriaischicht sowie eine durch das Verfahren
erzauglteimegrierte Schaltungsanoardming

Ferroelekirische Speicheranordnung

Varfahran rur {abangarkennung menschiichar Haut
CAN-Modul

Halblelterbauefement mit Passivierung

Vorrichiurg zurm Abscheiden von Substanzen
Elektronisches Bauted

Ferrpelekinscher Schreib-/Lesespeicher mit in Heihe
geschalistenSpeicherzetion (CFRAM).

Verfahren und Vorrichiung fuer den Sendersuchiau!
inFunkempfaengern

Asymatrisch sperrendes Leistungshalbleitorbausiement
Angrdnung zum Testen von Chips

Speichersinrichtung und Verfahren zum Betreiben
derSpeichersinfichiung

Angrdniung und Verfahren zum Speichern der mit efner B5T-
Schaliungerhalienen Tastorgebnisse

Bruackenmodul

Speicherzellenanordnung, bei der ein slelktrischer Widerstand
einesSpmcherslements gine information darsteit und durch
einMagneteld peeinflussbar ist, und Verahren zu deren Hersiellung

Kondansator und Verfahiran zu dessen Herstalung

Anordnung mit elner Vietzah! von Sensorgruppen und Verfaliren
zurdgstimmung mrer intakinen

Halbiziterschicht mit [ateral veraenderlicher Dotierung undVerfanren
ru dessen Hersiellung

Schaltungsanordnung zum Erzeugen einer Hiffsgleichspannung
Biornetrischer Sensor und Verfahren zu dessan Herstellung
Blapelkondensator und entaprechendas Horstelfungsverfahren

single use
singlo use

single use

dual use

single uze
single use
single use

singie use
single uso
single use
single use
single use
aingle use
single use

zinglg usQ

dual uso
single uze
single uae

single use
single use
single use
single use
dual use

single use

single use
dual use
stngle use

Pt
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Kurzfassung des Einkbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single uze) und 33 (dual use) Schutzrechte
Autgetlbrie Schutzmechte getien als dt Winkaing 2o 1. Apcil 1999 won SAG i 1EX eingetiracht.

T9B02TI6  Ancrdnung zum Testen von Intagrierten Bausleinen single use
199802117 Intagrieto Schaltung mit einer Selbstesieinrichtung singie use
199802118 Intogrierte Schaliung mit einem Spannungsregler single use

199802122 Paossivierungsschicht fuer Leistungshalbleiter mit an dieOberflacche  singfe usa
tretenden pn-Uebergaengen

199802124 [ eistungshaibleitaralement el einem Emitlarbersich, dam dunl use
singSlopprone vorgetagert ist

199802126 Haibleiterbavelement mit ainer Schaltungsanordnung zum single use
Ansteuerneiner elektrischen Last

199802134 Femroglekinsche Spaicharanardnung single use

199802135 Integrierte Schaltung mil giner Seibsttesteinrichiung singie use
zurDurchiuehrung eines Selbsties!s der integrierten Schaltung

1899802140 Endstufe fuer einen Decoder single use

19802142 Netywerkanpassungseinnchiung und zugenoeriges Verfahren clisal s

159802144 Verstagrkerschallung zur Kapazilastamessung single use

199802146 Verfahren zur Bestimmung sehr kleiner Kapazitasten und Venwendung single use

199802147  Schatungsanordrung zum Schulz einer ¢lektrischen Last cual use

199802149 Verbundkoerper aus wenigstens zwei integrierten Schaltungen dual uso

undveriahren zur Herstellung eines Verbundkoerpers aus
wenigstenszwei integrierten Schaltungen
199802153  Integrienes Bavelement, Verhundkeerper aus einem singie use
integriertenBauvelemeant und einer Leilerstruktur, Chip-Karte und
Verfahren zurHersteliung des integrierten Bauelementes

199802167 Integrierte Regilervorrchtung dual use

199802164 Verfahren zur Reinigung von CVD-Anlagen single use

199802177 Biometrische Sensoreinrichtung mit in geinem dual use
Flexleiterbandintegrierten elekironischen Bauelementen

189802183 (Leistungshalblaiter mit reduziertom Spamstrom cual s

199802185 Integrierter Haibleiterchip mit moduwlaren Fuelistrukiuren single use

199802790 Versigerkerausgangssiufe single use

199802191 Getakiete infegrierte Halbleiterschaftung und Verfahren zumBetreiben single use
gingr solchen
1899802192 Datentracger mil Regehing der Leistungsaufnahme cdual use

199802193 Datentrasger mit einer blockierbaren Taktsignalguselle yndVerahren  single use
zum Erzeugen eines Taklsignals in einem Dateniraeger

199802200 Spannungsverviefacherschaltung dual use
1949807207 Schaltungsanordnung zur Signalverzoegerung gingle uze
199802212 Speicherzelte und Verfatiren zu deron Horstellung single use
18996802214  Method of and apparatus for generating PCM code sets dual use
Digse Liste enthalt die im Nachtrag vom 1, Juni 1999 aufgetdhnen Schuzrechtstamilien, CPC I
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezembar 2001 . Soite 134 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in tFX
Anfage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetihrte Schutrrechte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1922 von SAG in [FX singabracht,

189802217 Blometrische Sensoreinrichtun mit dual use
formeehlusssigerZugentiastung seitirichiung zwischen Flexlelterband
und Chipgenaause

199802223 Verfahren zur Bewegungsschaetzung und Schaltungsanordnung single use
zurPurchtuehrung des Vertahrans

199802231 Vamichtung zum Abloesen eines im Waferverbund vorliegenden singie use
Halblefter-Chips

199802232 Lalstungsbauelement in einem Gehasause single use

198802243 Imtegrierte Schaltung mit durch Cnergieeinwirkung single use
aufrenrbarenaeirischen Verbindungsstelen

199802244  Integrierte Schalung mit einer Sefbstlesteinrichtung singie use

198802246 Arnardnung mit reduzierter elekinscher Fefdstaerke in einemMetall- single use
tsolator-Verbund

199802248 Verfahren zum Erfassen der Betriebstemperatur dual use
vonHalbleiterbaueiementen

199802251 Interface-Schaltung und Verfahran zur Usbeartragung van dual use
Datenzwischen einer serieften Schnitlstelle und einem Prozessor

199802253  Vorfabren zum Meseen dor Temperatur eines Leistungshaibieiters clual use
undBausiement

1899802287 Frogrammgesteverte Einheit und Verfahren zum Debuggen derselben single use

1899802288 Frogrammgeasteuerte Einheil und Vaerfahran zum Debuggen derseiban single use

199802262 Vearfatiran zutm wahRredien Zugritf agf Biidbloccke in Videaobildern single use

1998022388 Mikromechanischor Sensor single use

199802289 Mikromechanischer Sensor und Verlahran zu seiner Herslaflung single use

199802296  Verfahren zur Lecksliromprualung einer Koniakiferungssielle single use
ginenniegnarien Schatung

199802297 Vorrichiung zur Oiffusionsaengenmessung in Halbieiterkoerpern singie use

1499802306 Integrierter Speicher mif Interblockredundanz single uze

199802340 Leistungsschaltkreis mit verminderler Sigerstrahfung dual use

199802314  Speicharzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung. single use

199802318 Magnetoresistives Efament und dessen Verweandung single use
alsSpeicheretement in giner Speicherzellenangrdnung.

199802321 Kombinieria Vorfade- UND Homoganizigrschaltung single use

199802324 Verahron zur Erraugung strukturierter Matarialschichton gingio ugo

199802330 integriernter Malbleiterchip mit Zuleitungen zu ¢inem odor singie use
mahratanaxtarnen Anschliassen

199802333 Verfahren zur kaparitiven Bilderfassung single use

189802343 STAGGERED BONDING & CUSTOM L EADFRAME TO REDUCE single use
EXTERNMNAL POWERSUPPFLY FING & CHIP ARCA

199302348 Kanteneriter und Vorfahron zur Herstellung dessslben single uze

Digse |iste anthilt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefihnen Schutzrechistamilisn,  CGPCIC

kowrigion wp dan Nachwag vom 20. Dezember 2001, Seite 130 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
AutgetBhrte Schutzrpchts gettea al mit Widing zum 1. April 1989 von SAG in IFX singabracht

189802353
199802358
199802359
199802363
199802365
199802367

195802375
199802377
199802381

193802383
199802388
199802393
199802396

199002410
198802411
199802412
199802417

1893802425

199802426

199802436

189802440
199802441
1899802444

199802457
199802458

199802462
199802463
199802484

Ausgangstreiberschalung
Tretberschaltung

Oynamischer Speicher

Halbfeiterchip mit Oberfiaechenabdeckung
Haibleiterchip mit Oberffaschenabdeckung

Schaltung und Verfahren zur Aufreichnung und Wiedergabo
vonSprache und anderen Toenen in digitalon Mobiltunkgeraeten

Echodaempfung in digitaten Usbertragungssystemen
Schaltnetzteil

Verfahren wur Herstellung von integrierten Schalthreisen
zowieHaibleitlerwaler, der imegrierte Schattkreise autwaist

Randsiruktur fuer Hochvoli-Haibieiterbauglomente
Ansteusrschalturgy fuer induktive [asten
Gebuehrenimpuls-Filterschaltung fuer analoge Modems

Schattungsanordnuriy 2um Brfassen des Laststromes elnes
durchi~eldeffokt steuerparen Leistungs-Hablearbausiemanias

Mikromechanischer Senzor mit verschiossenan Membranoeffnungen
Vor Umwelteinflueasen geschustzier mikromechanischer Sensor
Mikromechapische Sirukiur

Vegrfafiren 2ur Heparatur von defaktan Spolcharzelien
einesintegrienen Speichors

Intagrierter Halblaiterspeicher mit Stevarungaeinrichtung
rurrtaktsynehronen Schreiben und Lesen

Verfahren zum Erwerb clekironischer Daten unter Verwendung
eirmsDalemirasgsrs und entsprechender Dadentraeger

Enargiaversorgungseinrichtung ung Schalfungsanardnung mit
diesorEnergievarsorgungseinrichiung

Mikromechanisches Bauclement und Verfahren zu dessen MHersteliung

Verfahren zur iHerstellung von Transisioren

Mikroeleltronische Struktur, Verfahren zu deren Herstellung
undgaren Varwandung in giner Spoicharzalio.

Varfahren zum Betrieb emar integriertan Schaltung

Verfahren und Vorrichiung zur Systemsimulation
vonMikrocontrollern/Mikroproressoran und
zugehoerendenParipheriemodulen

Sehaltungsanotdnung zur Steuecrung von Luminanzsignalampiituden
Halbigiterbauelement

VERFAHAEN UND VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN BINES
AMPLITUDENMODULIERTENTRAEGERSIGNALS

Divse |iste enthilt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefihrten Sohutzrechistamilien,

korrigion wmn den Nachirag vom 20, Dezember 2001,

single use
singie use
singglo uso
singlo use
singgle usoe
dual uso

dual use
single use
single use

single use
dual use
single use
dual usea

single use
single uge
single use
singie use

single use
single use
dual use

single use
single use
single use

single use
single use

single use
single use
single use
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anilage D2 (single use) und DJ (dual use) Schutzrechte
Autgetiire Schuzrechte gelten sbs onlt Widiuog zum 1. April 1998 vow SAG In IFX elngsbracht.

199802465 VERFAHREIN UND VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN EINES single use
AMELITUDENMODULIERTENTRAEGERSIGNALS

199802466  Integrierer Halblellarspeicher single use

1899802467 Phasenregeltkreis mit Varrisgelungssignal fuer gerastieien Zustand single use

199802470 MAandstruktur fuer Halbleilerbavelement single use

199802472  Randstrukiur fuer Halblailerbauaiements single use

199802473 Sliziumcarbid-Anction-Feldefickitransistor single uee

158802475 Verfahren zum Linken von in einen Arbeitsspeicher eines single Use
Prozessorsnachgeladenen Pragrammedulen auf einer Chipkarte

199802476 Leistungshalblefter-Baualament mit einer Anordnung zum Sehutz single use
varSchasden durgh elektrostatische Entladungen

199802478 Digitater FLL (Fhase Locked Loop)-Frequenzsynthesizer singie use

198802480 Verfakiren und Anordnung zur Ueberpruefung einer Stabilitoet eines  singlo use
Arbaitapunkies einar Schallung

189802482 Verfahren zur Mersteliung einer dotierten Siliziumschicht single use
undmikroelekironische Strukiur mit einem leifaghigen Blement
ausdotiertern Silizium,

198802489 Hochspannungsteste Randstrukiur fuer Halblelterbaualomaonte single uze

199802494  Verfahren zum Vereinzein von Halbleiter-Bauetemanta single use

188802495 Schailungsanordnung zum Schulz einer Serienschalung dual e
auvsmindesiens zwel Leuchidioden vor dern Ausfall

198802497 Anstouerschaltung »um Erzeugan ainas konstanten Stromes chual Uk
durchzumindest gine Leuchdiode

199802439 Ferroelekirischer Transzistor, deszen Verwendung in single use
einerSpeicherzetenanordnung und Verfanren zu dessen Hersteliung.

199802500 Magnetoresistives Element und dessen Verwendung single use
alsSpeicherelement in einer Speicherzeltenanordnung.

199802501 Halbieiterbauelement fuer integrierts Schaltkreise sowie Vedabrenrur single use
Hearstellung

199802503 Diffarentialle Eingangsschaitung fuer ein digitalus single use

199802505 Verfahren zur Mersteffung cines MOS-Transistors und nach singie use
diesemVerfahren hergesteiter MOS- Trangistor.

196802516 Verfahren und Vorrichtung zur kapaziliven Bilderfassung single use
199802518 Schichtanordnung mit giner Malerialschicht und single use
enerDiffusionabarnere gegen diffundierende Materiathomponenien
1993025719 Halbleilerbauelement mit einer Polysiiziumverdrahiung undvVerdabren  single use

zu dessen Harselung
199802523 Temperatursenser dual use
199802528  Digitale Schallung single use
199802540 Leistungshaibleilerbavelemeant singie use
Diese Liste enthilt dis im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufpeflnrten Schutzrechtstarmilien,  CPCIC

worrigiart um den Nachtrag vem 20. Dezermber 20071,
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199802546
199802549

199802551
199802558

199802559
199802561
199802562
189802566
199802671

199802581

199802583

139802584

199642585

193802596

199802598
199802599

TS9802601
199802605
198802607
199802610
199802612

199802620
199802622

199802624
199802627

Ladungspumpanschallung

Gegen Verpolung geschuetzie Schaltungsanaordnung 2um Erfassen
geslasisiromes durch eine Last

Elektrische Schaflungsanordnung

Schalungsanordnung zur Anpassung des Ausgangssignals
eineshusgangstreibers an die gegebenen Verhaeltinisse

Varfahren 2ur Harstellung gines aploalakironischon Bauelamaenis
Schaltiransistor mil redurierten Schaltveriusten

Chgitale Filterstrukiur

Integricstar Sehaltkrais mit 2weai Batriabarustasnden

Verfabren zur Herstollung giner Stufe auf der Oberflaeche
eines3ubDstrals aus Halbiefiormaterial, Anwendung des Veriahrens
undSubstrat mit einer Swfe

Auf einem Stuetzgeruest angeordneter Kondensator in
einertialbleiteranordnung und Versteliverfahren

Kondensator mit ginem Hoch-e-Dielektrikum oder
ememrFerroelektrikum nach dem Fin-Siack Prinzip und
Harsteliverfzhren

Schalung zur Datensignairuackgawinnung
undTakisignalregenerierung

Kondensator mit einern Hoch-e-Diglektrikum oder
einemFerroelekinkum nach dem Fin-Glack. Prinzip und
Heratellvardahrenunter Einsatz einer Negativiorm

Herztellungsverfahren fuer einen Grabenkendensalor mil
ginemisolatonskragen

Elekirizch programmlierbare, nichtfluechtigeSpeicherzatlenanordnung

Palierfiessigkel zum Poligren von Bauelementan,
vorzugsweiseWalern, inghezondere zum Chemisch-Mechanizchen
Polieren derartigerBavelemente

Varfahren zum Herstellen eings Dolierungsgebiets

integrierter Speicher

Synchrone Schalfung

Varfahren und Anordnung zum Uebgriragen von digitalen Dalen

Anardnung mit zumindest einers aufl einem Subsirat
htagrietanindukiiven Elemant

Verfahren zur Bildsignalverarteitung

Vearfahran und Varrrichtung zum Testen von auf einam
Halbleiterchipintegrierten Kondensatoran

Handhabungs- LUIND Montageschutz
integrierte Schaltung

Diese Liste enthilt die tm Nachrag vom 1. Juni 1999 aufgetihrten Schutzrechtatamilien,

wkorrigiort urm den Nachirag vom 20. Dezarmber 2001,

dual use
dual use

single uae
single use

siriggle use
single use
single uzse
single use
single use

singie use

single use

single use

single use

single use

single use
single uze

single uge
simgle use
single use
dual uze

single use

single use
single use

gingle use
single use

L CPCIC
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 {(duai use) Schutzrechte

Ardgetibre Schutzmehte gelteo abs ot Wikoung 2o 1, Apelt 1928 von SAG InlFX eingabeacht,

199802628 Halbieiterbavalement single use

199802629 Burn-In-Testvorrichtung singlo use

199802685 Halbieiterchip und Hatbleitarbaualomaent mit ginem single use
solchentdalbieterchip

198802637  Verfahren und Schallungsanordrnung zur Sild-in-Bild-Einblendung single use

199802639 Integrierter Speicher mit Selbstreparaturfunklion gingle use

199802641 Fuelistandsmeosseinrichiung gingla uso

198802644 Verfahren zur Ermittiung der Treibedaetigheit einerTreiberschaltung  single use
giner megrienon Schathmg

199802650  Varfafiren zur Authantifikation zumindast eines Taeiinehmers heiainem dual use

Dajenaustausch
199802651 Haibigiterbausiemant mit strukturiertem Halbleiterkoerper single use
199802652 Grabenkondensator mit solationskragen undg single use

entsprachendesHerstelungaveriahren
199802661 Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren xu derentiersteffung. single use

1998026684 Vourrichiung und Verfahron zur Regelung des Ablastinkies in dual use
ainembDa;envuebertragungssystems

199802669 Einrichtung zur loesbaren Montage aines elekiranischen Bauiells single uce

199802673 Verbindungssystem single use

1998026745 Verdahren zum Cinblenden von Mebenbildernin ein Hauptbidd dual use

199802677 Loesbare Verbindungsanordnung single uze

199802681 Befestigungselement fuer mechanisch dual use
beanspruchtealbleitersirukiuren sowie Halbloitorbauclermant

199802688 Hontrolistrukiur zur Herstellung von Hehlragumen single use

oderUnleraetzungsbereichen in mikromechanischan
und/odermikrosiektranischen Bauelementen, bescnichteter Wafer
undVerahren zur Herstellung eings mikromechanischen und/oder..,

1899802690 Oigitaler Empfaenger fuer ein mit Qiskreter Multiten- dual use
Modulationerzeugles Signal

199802691 Speicherzellenanordnung und entsprochendes Herstellungsverfabiren  single use

199802694 Schutzschaltung auf einer integrier{en Schaliung singie uze

199802697 Schattungsanordnung zur Unterdrueckung von einem digitalen single uge
Sknatuaharlagorton Stoorimpulsan

193802699 Verfahren zum Herstellen eines Hatbleiterbauelemaents singie use

189802700 Oszillatorschaiturig mit einem Schwingquarz single use

199802704 Randstrukiur fuer Halbleilervarrichiung single use

199802705 Verfahren zur Erzeugung von aul einem Bildschirm singie Use
darstelibarenBiirkzeichan

189802706 Leistungshalbleilerdiode dunl uze

Diege Liste snthalt gie im Nachtrag vom 1, Juni 1999 aufgetinren Schutzrechisfamiten, CPCIC

korrigiert um den Nachiiag vom 20, Dozember 2001, Seita 139 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX 'Inf-gﬁwa ;

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetatete Schutzeecite gelten ate mit Widiy zure 1, Apcll 1688 von SAG in IFX eingebracht.

199802707 Integrierte Schaitungsanordnung mit mindasions sinemMOS- singie use
Transistor und Verdahren zu deren Hersteliung.

199802708 Integrierte Gogeantakischalungsanordnung single use

194802709 Kapazilaetsiade- UND Entladeschaltung mit Uaberapannungaschutz single use

199802710 Verfahren zur Crzeugung eines aul einem Bildschirm single use
darstelibarenbiltics

199802711 Varfatwen zum Anzeigen von Videobildern single uoe

199802712  Mersteliverfahran fuor eine Habicitersiriktor single use

195802713  Herstellverfahren fuer eine Halbigitersiruklar single use

1989802716 Frequanzdetekfionsverfahron zur Taktsignalfreduenz- single use
MNachslelungund Frequenzdeteklorschallung zur Durchfuehrung des
Varfahrans

189802718 Konfigurierbarer Spoichar fuar Prozessoran in Harvard-Architektur single use

189802722 Schaltungsanordnung mit deaktivierbarem Scanpfad single use

199802723 integriorte Schaliung mit einer Kontakticrungsstelle zum single use
Waehlenginer Beltiebgart der integrierten Schaltung

199802725  integrierier Speicher single use

199802727 Integrierter Speicher mit ginem diffgrentiellen Leseverstacrker single use

199802728 Verlahren zum Empfang und zur Darsteliung von Fermaghsendungen  single use
mitSendungsartkannzaichen

199802729 Vorzhren zur Blidgroessenaenderung von Videoblidern dual use

199802730 Diagnosckoriropt fuor ginan intalligentan Halbleiter-Schaltor single use

199802731 Vorrichtung zur Transformation von Wertgtupeln in andere Wertetupe! dual use
emsprechend singr peslimmien Transiomationsvorschrift

199802732 Verfahren zur Erzeugung eines pulsweitenmodulierten Signals single use
ndVorriehtung terzu

193802733 Verfahren zur Duplex-Datenueberragung mil QAM und Demodulator  dual use
zurVerwendung in diesemn Verlahren

199502738 Verfahren zum Einbauen von Schulz-Bauelementen in single use
ausStandardzellen avtgebauten tegriorien Schattungen

199802743 Schattungsanordnung zur Stauverurig und Erfassung des dual use
t aststromesdurch elne Last

199802746 Schallungsanordnung und Varlfafiren zum Einstellen von single uss
Schallpunkieneines Entscheiders

199802748 Mikromechanischer Sensor auf Basls des Feldeffekts und slpgle Use
Qessenverwendung

199802751 Programmgesteueris Einhelt single uze

199802752 Logikpegelkonverlar single use

199802753 Magnetoresistiver Speicher mit Komplementaerzefian, single usa

189802754 Digitaie Signatverarbeitungseinrichtung mit CORDIC-Prazessor singie use

Diese Liste enthait cie im Nachirag vom 1. Juni 1899 aufgefinrten Schutzrechtsfamilien, CPC

korrigiart urn dan Nachuag vomn 20, Dezambaer 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetiitrte Schutzeechte gelien als it Wirkeung et 1. April 19690 von SAG in 1EX elngabracht.

198802735 Verlahren zur Ausfuehrung einzelner Aigorithmen mittels einer aingle use
rekonfigurierbaren Bohaltung und Vorrchtung zur Durehfuehrung
eines solchen Varfahrens

199802760 DECODERELEMENT ZUH ERZEUGUNG FINES single use

AUBGANGSSIGNALS MiT DREIUNTERSGHIEDLICHEN
POTENTIALEN UND BETRIEBSVERFAHRMEN FUER

DASDECODERELEMENT
199802761  Rueckwaersieilender Gate Turn Ofi-Thyristor single use
199802766 Magneloregistiver Speicher mit niadriger Stromdichte. single use
1989802767 Decoderciement zur Erzougung eines Ausgangssignals mit single use
grewmerschiedichen Potentalen
193802769 Verfahren und Vorrichiung zur befichtungsabhasngigen Sausch. single uso
Korrekivr bei teilen- UND spaltenadressierbarenBildsensoren.
199802770 Vedfahren zur Justage eines oploglektronischen Bausloments single uze

sowieBaupeloment
199802773 Schaltungsanordnung zur Arbeftapunkmmbumn@rung sinesTrangistors single use

199802777 Mullistandard-Taktrueckgewinnungsschaltung single use

199802779  Inlegrierte Schalfungsanardnung mit einer Konfigurations-Baugruppe  single use

199802780 Verahren und Varrichtung zur Augwah! ung Speicherung single use
vonbevorzuglan Telatextseilennummaearn

199802784 Schaltungsanordnung zum Mischen eines Eingangssignals und single use
einesOszillalarsignais mileinander

1998027485 Halbleiterbauelement singfe use

199802787  Inlegrigries Halbleiterbauelement single ugse

199802780  Schneller Lesevarstaarkar singla use

199802793  Integrierie Schaltungsanordnung und Verfahren 2u deren Harsteliung  single use

198802794 Verfabren zur Absichorung der DES-Verschiuesseling dual use

gegenAusspashung der Schiukasel dgurch Anatyse der
Stromaufnahme desProressors

1939802796 Halbielterchip single uge
199802799  Halbieiterschaltkreis mit integriertor Selbstiestschaltung single use
199802802 Halbfeiterbauelement sowie dieses umfassender Chipkartenmodiyf single use

199802803 Verikaler Feideffekiliransisior mil innenfiegendem ringfoermigen Gate single use
und Herstellvarfanren

199802804 Vortikaler Feldeffekilransistor mit innenfiegendam Gata single Lse
undHarstetivertanren

198802805 Chipkartanmaodul und Chipkarta single uzs

199802806 Verfahren zum Konfigurieren giner integrienen single use

Schallungsanordnungund Schaltungsanordnung zur Durchfuehrung
des Vartahrens

Digse Liste enthalt die im Nachtrag vem 1. Juni 1999 aufgefihrten Sehutzrachistamiien. " 6pa 1o
korrigiart um den Nachtrag vom 20, Dazermbier 2001 Soitg 141 von 186
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193802807 Subsiral mit einer Vertieluny, das fuer eine Singhe use
integrierteBchaltungsancrdnuryg geeignet ist, und Verfahiren zu
gessenHarstaliung

199802811  Integrierte Schaltung mit einer einstelibaren Verzoagerungsainhait single usg

198002815 Hatbleiterschalikreis single use

199802816 ODual-Port Speicharzelle single use

199802817 Verfafron zur Ermittiung von CDM-Tastdaten single use

199802822 DHAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Hersteliung single use

199802825 Netzocompiuter und Verfahren zu soinem Betrieb dual use

199802826 Leilungsabschiusgvorrichtung fuer eine Telnehmeranschlussieitung  dual use

199802828 DHRAM-Zeflenanordnung und Verfahren 2u deren Hersteflung aingile use

159802834 Haibleiterchip urnd Verfahren zu selner Hersiefiung single use

199802836 Os=rillatorschaltung mit ainern Schwingquarz single use

199802840 Schaitungsanordnung zur Erzeugung einet Single use
lastunabhaengigenGleichspannung

199802842 Single-Porl-Speicharzolla single use

1959802843 Schafungsanordnung und Verfahren zum Authentifizieren des dual use
Inhaltseines Speicherbereichs

199802847 Frequenztelierschaltung und Phasenreqelisreizs mit einer single uze
solchenFrequaniteilerschallung

1898802851 Schaftung zwr Erzeugung eings Auszgangssignals in Abhaengighkeit Sirigler use
vonzwed Eingangssignalen

199802856 Schaltungaanordnung zur Bikd-in-Bild-Darstellung single une

189802058 Testschailung und Verfahren zum Pruefen einer digitalenHalbleiter-  single use
Schaltungsanordnung

199802861 Schallung zur Wandlung einer Bildrate single use

199802863 Verfahren und Schaltungsancrdnung zum Abgleichon gingle use
desResonanzechwingkreises eines FM-Demodulators

19968026864 Layout fuer einen Malbleiterspeicher single use

199802865 Vorrichtung zum galvanigch getrennten Verbinden ginerTelefonleitung dual use
mit einer Signalverarbeitungseinrichtung armTeilnehmerende der
Tealefonlaitung

199802866 Integriente Schaflung mit einstelibaren Verzoegorungseinheitenfuer single use
Takisignale

189802870 Mikrooptischer Baustein und Verfahren zu seiner Herstellung single use

199802874 Halbleiter-Bauelement mit hoher Leilfashigkeit und single use
hoherDurchbruchsspannung

199802875 Nichifluechitige EPROM-Spelchaerzelie mit baulich single use
aetrenmemProgrammiprbigreich ung Lesebereich

193802878 Verfahren zur Herstellung von Halbleitorchips single use

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1898 aufgetlinren Schutrechtsfamiiien. " GPEIE

karrigiert um den Nachtrgy vom 20, Dezember 2001, Seite 142 von 166
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199802886 Oplisches Modui single use

199802887 Clektronlschos Battol single use

199802888 Vearfahren zur Kontrolie das Zugritfs aul ein sihgle use
rugritisbeschiraenkiesSystem und entspecnendes
zugriffabeschraenktes System

199302890 Verfahren zur Unterdrueckung das Rauschens in Signalen dual use

189802891 Elaktronische Schaltungsanordnung single use

199802892 Verfahwen zur Absicherung von Einsprungsadressen single use

199802845 Verfahren zur Verbindung von Stackmanipulationsangriffen bei single uze

199802911  Vorrichiung zum Lagern und Kormmissionigren von single use
Gegenstaenden inshesondere von scheibenartigen Gegenstacnden
wie Walerm oderdergleichen

TO9IB0201Z  A/D-Wandler dual use

199802917 Haiterung single use

199802928 COPY FROTECTION SYSTEM AND METHOD sifgle uze

199802827 Multiblt- CMOS-High Frequency Differencer Digltal-Analog- single use
Conventerfor Bacommunication Cirguils

199802928 Schaftungsanordnung zur cloktronischen Erzeugung ciner dug! uge
Rulimpedanz

199802930 Freguenzstabilisiene Sende-/Empfangsschaltungsanerdnung duai use

199802931 HMalbleilerbauetament mit kKleiner Durchlassspannung und single use
hohwergpordachigkait

199802933 Anordnung zur Forrmung von Schaltfianken in single uge
ginembsitungsstramkreis

199802934 Bipolares Hochvolt-Leistungsbauetemant singie use

199802938 [Leixtungshalbleiter und Herstelungsverfahren single use

199802540 Verahren zur Horstollung eines Leistungshalbleiters rmit aingle use
einerSioppzont

199802944 Speicherzellenanardnung und Implantationsmaske zurn Herstellen singhe use
vongieser

189802855 Verfahren zur selbsijustierenden Abstimmung von Thyristoren single use
mitFolgezuendung

199802961 Verlahren zur Herstellung eines Kondensators single use

199802868 Digiiale Hochenschaliung single use

1889802980 Schrei-/Lesespeicher mif Seibattesivorrichtung und single use
zugehoerigesTestvarfahren,

199802881 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SPEISEN EINER dual use
TELEFONTEILNEHMERSCHLEIFEMIT EINER SPEISESPANNLING

1949802984 Sehandlungskarmmaer single use

Diege Liste enthalt die im Nachtrag vom 5. Juni 1959 aufgefihrtan Schutzrechistamilien, Cre i

Korrigier, umn dern Nachtrag vom 20. Derxember 2001,
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199802985 Verfahren und Vorrichlung zur optischen Oberflaschenanalyse single use
vonHalbigiterscheiben
199802887 Verfahren zur Reduzigrung des Crasi-Fakiors eines Signals dual use
198803295 Slrahlungsemplindliches Gemisch und dessen Verwendung single uae
199803318 GStrahlungsempfindliches Gemisch und dessen Verwendung single use
198804001 Optische Kopplungsanorgnung single use
199804004 Mehrkanaliges optisches Modui single use
199804023 Bauclement mit einem Lichtsender und einerm Liekiemptaenger single use
199804026 Sauelemnent mit einam Lichisender und einem Lichtemplaenger single use
199804027 Bauelement mit einern Lichisender und einem Lichlempfagnger single st
199804054 Ontische Koppelanordnung zingle use
199804095 Saugruppe single yse
199804106  Kopplungseinrichtung single use
199804133 Elektrooptische Baugruppa single use
199804143 ELEKTRQOPTISCHE KOFHELBAUGRUPPE single use
133804144 Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen mehrerar single yse
elekirooptischer Bangrappen
1998041468 Optische Sendeainrichtung single use
199804147 Habetaufbau fuer Mehrfaser-Lichiwellenfeiter single uce
1998047148 Oplische Sendeeinrichiung Singhe use
188804150 Verfahren zur ferstellung eirer Halbiefter-isolationsschicht undeines  single uze
digse Halbleiter-lsolmionssehichl enthaltendenMalbleterbaustemens
199804175 Mehrikanafige optische Kopplungseinrichtung single use
199804176  Optische Sendeeinrichtung single yse
199804207 Optisches Eiement single use
199804235 Verbindungsanordnung single use
198804704 Schaltungsanordnung zur ASK-Demodutalion singie use
199804705 Foarroelekirischer Transistor und Verfahren zu desgsen Herstallung, single uso
199804707 Schutzschaltung fuar eine intagriarte Schaltung single use
1899804711 Verformungsmesser single usg
189804717 SCHALTUNGSANORDNUING ZUR DATENUEBERTRAGLING single use
UEBER BEINBIDIREKTIONALES BUSSYSTEM MIT cingr VIELZAHL
VONLEITUNGEN
199804721 Integrierte Schaltung mil geringen singie use
Schwellenspannungsunterschiedender Transistoren und
zugehoerigas Herstellungsverfakiren.
TH98047256 Schaltungeanardnung zur Spannungsueberwachung und Erzaugung  single use
ginesRuecksetrsignais
Diese Liste emthélt die im Naghtrag vorn 1. Juni 1999 aufgefihrten Schutzrechtsfamilien, CPGIC
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199804730

Vorfahren zum Herstelien ainer strukiureren
meEloxidhattigenSchicht

single use

199804731 Verfahren zum Herstellen einer strukturierien single use
memiaxidhaltigenschich

199804734 Scanvorrichiung single use

189804737 Verfahren zur Verminderung von Ablagerungen in eingm CVYD- single use
Reakiorsowie ein zur Durchfuehrung eines solchen Verfahrens
geaigneterCVD-Reakior

199804739 Speicherzelienanordnung. single use

198804744 Froquenzsynthesizer singhe uge

199804747 Method and apparatus of determining properties of a dual use
signattransmission channel

199804751 Integrierter Malbleiterchip mit ueber Bondpads single use
voreingesteierDateneingebe-/Datenausgabe-Organigationsfarm

1959804753 Halbleiterbavelement mit giner stueckweise im Substratverfaufenden  single use
Verdrahtung urd VYortahren zu desson MHersloiung

199804758  MHalbleiierbaustiein fuer Burn-in-Testanordnung gsingle uge

199804759 Schulzr einer digitalen Dalenuebertragung ueber Kapasizaetenmittels: singie use
a.) gerechneter Checksumme b)) Mehrfachuebertragung vonBits zur
linebreakdetection ¢.) Definition winer Rahmenstruktu rmittels
Datenkodiartem Framesync

199804760 Schaltungsanordnung mit single use
temperaturabhaengigerH aibleiterbauetement- Fest- UND
Reparaturiogik

1989804763 Farroelakirische Speicharanordnung single use

198804766 Schallung zur Erzeugung von digitaten periodischen Signaten single use

199804774 Mikromochanisches Bauslement ure Herstellungaverfabren single use

199804779 Schieifvorrichiung single use

199804730 Wearkslueckhaller single uze

199804782 Kontakinadein single vee

199804783 feldeffekigesteuerter Transistor und Verfahren zu dessenHersteflung. single use

1949804789 Schaftungsanordnung zur Quantisierung digitaler Signale dual use
undFilterung des Quantizierungsrauschens

153804791 Walerfehlposilionigrungserkennung single use

189804792 Magnotoresistives Efement und dessen Verwendung single use
glsSpeicherglement in giner Speicherzetienanordnung.

193504793 Magnetischer Spaichar single use

199804794 Energieversorgungseinrichtung und Schalungsanordnung mit dual use
diezerEnergiovarsorgungseinmtichtung

1899804795 Schattungsanordnung zum Erzeugan einar dual use
gtablisiertenVersorgungespannung fuer menhrare Verbraucher

Diese Liste snthalt dia im Naghtrag vam 1. Juni 1999 sufgefithrten Schutzrechtsfamiion, 7 ERE ¢

korrigiart um don Nachirag vom 20 Degambear 2001,
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Autgetithrie Schutyreolds gelten als rdt Widoung zum 1. April 1999 von SAG in 18X ekgebracht.

149804786 Verfahren und Mittel zum Waschen von Reinraurmikieiciung single use

199805802 Verahren zur Kompensation von Stoerungen bal elrem mit cual use
RiskreterMuititon-Modulation erzeugten Stgnal und
Schattungsanordnung zurDurchtuehrung des Verfahrens

198805804 Frequenzsiabilizierte Sende-yEmplangsanordnung dual use

199805814 Stabantenne aus elekirisch leitfaghigem Kunststoff singlo use

1899805817 Warenealikelt single usea

199805820  Habiciterbawelemen! mil zumindest einem Kgndensator single uge
sowieVertahren zu dessen Hergtellung

199805821 MOS-Feldeffekitransistor mit Hitfselektrode single use

1998088258 Verfahren und Schaltungsanordnung zum Erkennen eines dual use

Fehlerz insbesonderg elnes Kurzschlusses, m Lastkrels alnes
stayarharenteistungsschalters

193805836 Neue Komplexverbindung eines Clements der vV oder v single use
MNabengruppezur Bildung einer verbessaenen Precurserkombination

198805849  Varrichlung zur Verringerung dor elekiromagnetischen Emigsion single use
beiintegrierten Schaltungan mit Treibarstufen.

199805855 DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstefiung single use

1998058589 Saueloemaent als Sensor und Harstellungsverfahran single uza

199805861 Steuerbares Haibleiterbauelernent mit einem Gatevorwidersiand single use

199805863 Integrierte Schallungsanardnung und Verfahren zu doren Herstellung  single use

199805873 Multimaster-Bussystem und Verfahren zum Belreiben desselben single use

198805874  Lelstungohatbleiterschaiter single use

1899805875 Verbindungsanordnuing single use

199805878 Verfahren zur Herstellung einer Metalloxidschicht bzw, single use
einergiruklurierien Metalfoxigschichy

182805879 Verfahren zum Strukiurioren einer metalihaitigen Schicht single use

198805880 Laterales Hochvolt-Halbleiterbavelement mil reduzientermspezifischem single use
Einschaltwiderstand

198805881 Montagevorrichtung zur Vaerarbeilung von in single use
Transportbehaeliernangeordneten Bauteilen
199805889 Doppaifaghige optische Anschhugsordnung single use

199805891 Verfahren zur Strukiurierung einer Schicht und Halbleitersubsiratmit  single use
rindestens gingr Sirukiur, die mit dem Verfahren herstelibanst

198805892 Verfabren zur Herstellung eines integrierten Schaltkreises single use

199805893 Vorrichtung und Verfahren zur schnurfosen Usbertragung dual use
vanTelefongespracchen uaber mehrere, racumlich
getrenmeBasisstalionen an Mobillelefons im DECT.Standard

199806894 AUTHENTIFIKATION VON AUF SPEICHERMEDIEN single use
GEGPTICHERTEN DATEN

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefiihrten Schutzrechstarniien,  GPGIC
korrigiar wn den Nachtrag vom 20. Dezamber 20071, Soira 1440 von 186
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193805800 Mikroelekironischa Sirukiur single use
1899805901 FEMFET-Vorrchiung und Verfahran zu daren Merstefiung ainglo uso
199805902 Analog-Oigitak-ltmsetzer singlo use
189805979  Leistungshalblaiterbauslement single use
199805920 VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM TESTEN VON single use
SENSOREN UNDVERWENDUNG EINES SENSORS
199805928 Verfahren zur Aenderung des Ablaufs eines In single Lse
ginemFestwerspoicher abgolegten Pogramms
149805933  [ntegrierie Schaltung mil kapazitiven Elementen single uze
199805950 Mikronlekironische Strukiur sowie Verfahren zu deren Herstatlung single use
199808962 Schaitungsanordnung zur alektronischen Erzeugung ainer dual use
Rufimpedans
199805356 Feldeffekt-Tranaistoranardnung mit einer grabenfoermigenGate- single use
Elektrode und einer zuzaetziichen hochdatierten Sehicht imBodygebiet
198805962 Leistungshalbleiterbavelement single use
199805963 SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS EINEM single use
199806867 Frogrammgasteuerte Einheit single use
199805869 Vorrichtung zur Spannungsverviglifachung mit hohem Wirkungsgrad.,  single use
198805976  Integrierie Schallung mit einem Decoderelement single use
193805977  Intogrierter Speicher mit Redundang, single use
199805978 Integrierier Speicher mit Redundanz single use
199805979 Chipkarie ais vorzugsweise gesicherior Quittungsbeleg. single use
1998059381 Digitaler Phasen-Frequenz-Detekior single use
1998059990 Verfabren zum Strukturieren gines Substrals single use
199605891  Horstellverfahren fuer einen Kondensalor in giner single use
integrienenSpeichersehaltung
199805898 Mikroelektronische Struktur single use
T9IE06001  Vertikal integrierte Halbleileranordnung single use
199806002 Verlikal integrierts Halbleiteranordnung single use
199806003 Verbka! integrierte Halbloileranordnung single use
199806004 KOMMUNIKATIONSSYSTEME MIT ERWEITERTEM dual use

FUNKRUFDIENST-ENDGERAET UND ERWEITERTEM
TELEFONENDGERAET UND EINE VERWENDUNG DES
EAWEITERTEN FUNKRUFDIENET-ENDGERAETES.

199806005 Verfahren zur Ueberiragung von Signalen in gl use
enemikommunikationsgor s
1959806008 Verlikal integriorte Malbleiteranordnung sINge use
193806010 Vertikal infegriede Malbleiteranardnung aingle use
199806013  Malbleiteranordniung mil vertikaler Systernirtegration single use
Diese Liste enthélt die im Nachtrag vom 1. Juni 1399 aufgefinnen Schutzreshistarnilien, - GPCIC
karrigiert uim den Nachitrag vom 20. Dezembar Z2001. Saite 147 von 186
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199808017

199807400
199307414

199807415

199807416

199807417
195807422
199807429
199807430

199807433

199807434
199807435

189807437

199807438

198807439

192807440
1899807442
199807443

199807444
199807445

199807451

199807468

199807471

Diese Liste enthaft die im Nachtrag vern 1. Juni 1999 aufgefihrten Schutzrechtstamiiisn,
korrigiart pm gdan Nachtrag vom 20. Dézambear 2001,

Schaltungsanordnung fuer ein Mehrstandarc-
Kormmunikationsgndgeraet

IMPROVED POLICIDE

DUMMY PATTERNS FOH ALUMINIUM CHEMICAL POLISHING
{CMP)

EABRICATION OF TRENCH CAPACITDRS USING DISPOSABLE
HARD MASK

LDgGTEMPEHATUHE BEFLOW DIELECTRIC-FLOURINATED
BP

HIGH SELECTIVITY OXIDE ETCH PROCESSES
HIGH SELECTIVITY OXIDE ETCH PROCESSES
Sel-Aligned Channel implantation

IMPROVED TECHNIQUES FOR FORMING TRENCH CAPACITORS
in AN INTEGRATEDCIRCUIT

METHOD AND APPARATUS FOR EVALUATING INTEENAL FILM
STRESS AT HIGHLATERAL RESOLUTION

MEMORY CELL STRUCTURE AND FABRICATION

IMPROQVED DYNAMIC ACCEES MEMORY DELAY CHRCUITS AND
METHODSTHEREFOR

REPARABLE SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT MEMORY

BY SELECTIVEASSIGNMENT OF GROQUPS OF REDUNDANGY
ELEMENTS TO DOMAING

IMPROVED METHODS AND APPARATUS FOR GRHEMICAL
MECHANICALPLANARIZATIONS (CMP) OF A SEMICONDUCTOR
WAFER

SIGNALING IMPROVEMENT USING EXTENDED TRANSMISSION
O HIGH SPEEDDIMMS

FEEDBACK PULSE GENERATORS
SELF-ALIGNED BURIED PLATE

REDUCED VOLTAGE INPUT/REDUGED VOLTAGE QUTPUT TRi-
STATEBUFFERS AND METHODS THEREFOR

GQUARD CELL FOR ETCHING

DEVICE STRUCTURE WITH LAYER FOR FAGILITATING
PASGIVATION

REDUCTION QOF BLACK SILICON in SEMICONDUCTOR
FABRICATION

SEMICONDUCTOR DEVICE WITH VERTICAL TRANSISTOR AND
BURIEDWORD LINE

METHOD FOR THE MEASUREMENT OF DOPANT
CONGENTRATIONSIN THE DRIFT REGION OF CERTAIN
SEMICONDUCTOR BEVICES

dual use

single use
single use

single use
single use

singlc uso
single uae
single use
single use

single use

single use
single use

singie use

single use

Single use

single usa
single use
single use

singlo use
single Lse

single uge
single use

single use
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Autgetdhre: Schutzmchte gelten ak rlt Widkkung zum 1. April 1988 vor SAG in lEX eingotieacht

nfinsan

198807472 METHOD FOR MEASUBEMENT OF MINORITY CABRRIER single use
DIFFLISION LENGTHAND MINORITY CARRIER LIFETIME in
SEMICONDUCTOR DEVICES

199807473 ARHANGEMENT FOR CONTROLLING VOLTAGE GENERATORS in single usze
MULTEVOLTAGE-GENERATOR CHIPES SUCH AS DRAMS

193807474 METHOD AND APPARATUS FO REDUCING MEASUREMENT single use

ERROR FOR
1899807475 IMPROVEDR CONTROLLABILITY OF A BURIED DEVICE LAYER single usie
199807476 IMPROVED DEVICE INTERCONNECTION single uze

199807477 METHOL AND AFFARATUS HAVING IMPROVED CONTROL OF A single use
BURIEDSTRAR in TRENCH CAPACITORNS

199807482 IMPROVED DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY CIRCUIT AND  aingle use
METHODS THEREFOR

199807487 NONDESTRUCTIVE METHCOD AND DEVICE FOR MEASURING single use
THE DEPTHOF A BURIED INTERFACE

1998074581 A TRENCH CARPACITOR WITH ISOLATION COLLAR singlo use
198807492 THENCH CAFACITOR WITKH EPI BURIED LAYEM single use
199807498 Optical Sensor For Detecting An Obstruction single use
199807501 HEMOQVAL OF POST-RIE POLYMER ON AL/CU METAL LINE gingle vse
199807503 PERIPHERAL DEVICE WITH ACCESS CONTROL single uze
189807507 APPARATUS WITH CONTEXT SWITCHING CAPABILITY single use
199807508 METHOD AND APPARATUS FOR PERFOBMING SHIFT single use

QOPERATIONS ON PACKEDDATA
199807820 STACK CAPACITOR WITH IMPROVED PLUG CONDUCTIVITY single use

199807537 HIGH THROUGHPUT AL-CU THIN FILM SPUTTERING PROCESE singlo use
ON BMALLCONTACT ViA FOR MANUFACTURABLE BEOL WIRING

199807539 DEEF TRENGH CAPACITOR single use
199807540 SEMICONDUCTORS HAVING DEFECT DENUDED ZONES single use
199807541 INTEGRATED GIRCUIT WITH IMPROVED OFF GHIF DRIVERS single use
199807542 CLOCK LATENCY COMPENSATION CIRCUIT FOR DOR TIMING sirgles Lo
199807543 MULTIMEDIA AUTOMATIC CALL DISTRIBUTION SYSTEM single use

199807544 PULL UF/PULL DOWN LOGIC FOR HOLDING A DEFINED VALUE  single use
PLURINGPOWER DOWN MODE

1998075468 VERTICAL DEVICE FORMED ADJACENT TO A WOHRLIH INE singler use
SIDEWALLAND METHOD FOR .EMICONDUCTOR CHIPS

199807549 ULTRA COMPACT DRAM CELL AND METHOD OF MAKING single yae

199807552 HIGHH DENSITY PLASMA CVD PROCESS FOR MAKING single wse
DIELECTRIC ANTI-REFLECTIVE COATINGS

199807553 MEMORY WITH REQUCED WIEE CONNECTIONS SN Lsg

Diesg Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1968 aufgefiinrten Schuzrechesfermiien, 7 Gpg iC

karrigiert urn dan Nachtrag vom 20, Dazember 2001, Seoite 148 von 186
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199807554 OVERLAY MEASUREMENT TECHMIQUE USING MOIRE single use
FATTERNS

1998075556 SEMICONDUCTOR DEVICES single yso

199807587 PHASE SHIFT MASK AND METHODS OF MANUFACTURE single uae

1998074558 SEMICONDUCTOR METALIZATION SYSTEM AND METHOD single use

198807565 SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD single use

199807566 LOCK ARRANGEMENT FOR A CALABRATED DDLU in DDR SDRAM  single use
APPLICATIONS

199807568 SEMICONDUCTON FUSE single use

199807570 SELF-ALIGNED FORMATION AND METHOD FOR single use
SEMICONDUCTORS

198807673 AN IMPROVED SAC PROCESS FLOW METHOD USING AN single use
ISOLATION SPACER

199807574 SYSTEM AND METHOD FOR OFTICALLY MEASURING single use
MMELECTRIC THICKNESSIN SEMICONDUCTOR DEVICES

199807678 LOW LEAKAGE LOW CAPACITANGE ISOLTAION MATERIAL single use

199807578 AN INTERLEAVED SENSE AMPLIFIER WITH A SINGLE-SIDED single use
PRECHARGEDEVICE

199807579 TRENCH CAPACITOR single use

199807580 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING METHOD single use

199807584 SEMICONDUCTOR STRUCTURE INCLUDING A CONDUCTIVE single use
FLUSE AND PROCESSFC FABRICATION THEROF

199807586 LOW-RESISTANCE SALICIDE FILL FOR TRENCH CAPACITORS single use

199807587 DEEP TRENCH-BASED DRAM AND METHOD QF FABRICATING single use

199807588 A CVD/PVD METHOD OF FILING STHUCTURES USING single use
DISCONTINOUSCVE A1 LINER

199807596 METHOD FOR PERFORMING INTER-FREQUENCY SEARCH in single use
THE CDMA SYSTEM

199807600 TEST VECTOR VERIFICATION SYSTEM ginglo use

193807607 PREVENTION OF PHOTORESIST POISONING FROM single use
DHELECTRICANT!I REFLECTIVE COATING in BEMIGONTUCTOR
FABRICATION

189807608 SILICON OXYNITRIDE CARP FOR FLOURINATED SILICATE GLASS single use
FILMIN INTERMETAL DIELECTRIC SEMICONDUCTOR
FABRICATION

199807610 PERIPHEARAL CONTHOL, FROCESSOR single use

199807612 MEMORY ACTIVATION DEVICES AND METHODS single use

199807618 TAPERED ELECTRODE FOR STACKED CAPACITOR single use

199807620 RECISE QVERLAY CONTROL IN SCAN-TYPE EXPOSURE single use
SYSTEMS

Diese Liste anthalt die im Nachtrag vomn 1. Juni 1999 aufgefibrten Schutrrechistamilien, 7 6pCE

karngiart um den Nachirag vom 20, Dezambear 2001,

Seite 150 von 186
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Aigetithee Schutzrechite gelten ale rlt Widoung zoo 1. Apell 1998 von SAG In 1EX, eingubracht.

1998076271 APFPARATUS AND METHOO FOR FORMING CONTROLLED DEEP  single use
TRENGHTOP ISOLATION LAYERS

199807622 A SYSTEM AND METHOD FOR A PREAMPLIFIER WRITE CIRCUIT single use
WITHREDUCED RISE/FALLTIME

199807626 SEMICONDUCTOR STRUCTURES AND MANUFACTURING single use
METHODS

199807628 METHODS TO CONTROL THE TRESHOLD VOILTAGE OF A DEEP  single use
TRENCH CORNERDEVICE

199807629 TIMING OF WORLDLINE ACTIVATION FOH DC BUBN-IN OF A single use
DRAMWITH THE SELF REFRESH

198807632 ORAM CAPACITOR STRAR singlo use

199807633 MICROCONTROLLER WITH FLEXIBLE INTERFACE TO single use
EXTERNAL DEVICES

199807634 LOQAIC TO ENABLE/DISABLE A CLOCGK GENERATOR (N A single use
SECURE WAY

199807636 ELECTRICAL FUSES WITH TIGHT PITCHES AND METHOD OF single use
FABRICATIONIN SEMICONDUCTORS

199807641 DATA PHOCESSING UNIT FOR EXECUTING INSTRUCTIONS OF  single use
DIFFERENTLENGTH

1989807852 COMBINED PREANNEALIOXIDATION STEP USING RAPID single use
THERMAL PROCESSING

199807859 METALLIZATION ETCHING TECHNIQUES FOR REDUCING POST- single use
ETCH CORROSIONCF METAL LINES

199807862 COMPOSITION AND METHOD FOR REDUCING DISHING in single use
PATTERNEDMETAL DURING CMP PROQCESS
199807863 METHOL AND EYETEM FOR RELIABLY INDICATING TEST single use

BESULTS DURINGA SELF-CHECK OPERATION
199807864 WORDLINE DRIVER CIRCUIT USING RING-SHAFED DEVICES single use
199807870 EMULATION PACKAGE AND METHOD FOR MANUFACTURING single use

THE SAME
1888076872 6 1/4 FZ DHAM-CELL STRUCTURE WITH FOUH NODES PER single use
BITLINE-STUDAND TWO TOPOQLOGICAL WORDLINE LEVELS
199807873 STACKED CAPACITATOR MEMORY CELL AND METHOD OF single use
FABRICATION
198807874 DYMNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY LAYOUT singie usae
199807875 METHOL OF ENFHANCING SEMICONDUCTOR WAFER RELEASE  single uso
199807877 AMEMORY GELL WITH A STACKED CAPACITOR single use
199807878 MEMORY CELL WITH TRENCH CAPACITOR single use

199807882 SYSTEM AND METHOD FOR LOW POWER START-UP CIRCUIT  singlo use
FOM BANDGAPVOLTAGE REFERENCE

199807897 PIPELINED ARBITRATION SYSTEM AND METHOD singlc use

Diese Liste erthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefiihrten Schutziechtstamiien, CPC G

horrigien um den Nachtreg voem 20. Daexember 2001, Soite 151 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 {single use) und D3 (dua! use) Schutzrechte
Autgetittwte Schutemectde galten als mit Widioung zom 1. April 1999 von SAG n1EX eingahracht,
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199807900 INTEGRATED CHIF DUMMY TRENGCH PATTERNS TO EASE single use
TRENCH ETCHPROCESS DEVELOPMENT

193807901  improved-Realiabilty Damascene intarconnacts And Procass Of single uge
Manufacture

1899807902 METHOD FOR QPTIMIZING THE CONTHOQL OF METAL GMF single use
PROCESSES

199807903 INTEGRATION SCHEME ENHANGING DEER TRENCH single use
CAPACITANCE INGEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT
DEVICES

199807907 PROGRAMMABLE JTAG NETWORK ARCHITECTURE TO single use
SUPPORT PORFRIETARYDEBUG PEOTOCOL

198807911 METHOD FOR FABRICATING TRANSISTORS single use

199807914 DYNAMIC DATA PREFETCHING BASED ON PROGRAM single use
COUNTER AND ADDRESSINGMODE

199807918 FUSE LAYOUT FOR IMPROVED FUSE BLOW PROCESS WINDOW single use

199807819 DATA PROCESSING UNIT WITH COPROCESSOR INTERFACE singla uge

199807921 DATA PROCESSING DEVICE WITH MEMORY COURLING UNIT single use

199807924 IN-SITU MEASUREMENT METHOD AND APPARATUS FOR single use
SEMICONDUCTORPROCESSEING

199807528 Rulile Dielectric Materia! fFor Semiconductor Doviceg single use

199807929 DHAM WITH STACKED GAPACITOR AND BURIED WORLD LINE  single use

1996807936 IMPROVED DELAY LOCK LOOF single use

198807938 INTEGHATED CHANNEL INDIVIDUAL A TO MU AND MU TO A single use
LAW CONVERSIONIN DIGITAL ECHO CHANNELING

1998078942 FORWARD LINK INTER-GENERATION SOFT HANDORE single use
BETWEEN 2GAND 3G COMA SYSTEMS

199807848 MEASUREMENT SYSTEM AND METHOL FOR MEASURING aingle use
CHITICAL DIMENSIONSUSING ELLIPSOMETRY

198807949 The Effects Of Cleanliness Of The THanium Under And Over Layers  single usc
On The Relability And Funclionaiity OF Aluminum interconnects

199807952 Slotled Damascene Lines as Low Hasistive Wiring Linos for single Lse
Integrated Circuit

188807955 METHOD AND AFFABRATUS FOR PREVENTING FORMATION OF aingle use
BLACK SILICONON EDGES OF WAFERS

199807956 DISTRIBUTED BLOCK REDUNDANCY FOR MEMORY DEVICES single use

198807957 EXTENDED TRENCH FOR PREVENTING INTERACTION single use
BETWEEN COMPOMENTSOF STACKED CAPACITORS

189807966 METHODS FOR ENHANCING THE METAL REMOVAL RATE single uze
DURING THECHEMICAL-MECHANICAL FOLISHING PROCESS OF
A SEMICONDUCTOR

199807967 Adjustable Strength Driver Circuit And Method Qf Adjusiment single use

Diese Liste enthalt die im Nachirag vor . Jun! 1988 aufgefihrten Schutzrechistamiion, 7 SRE 1A
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Kurztassung des Einbringungsvaertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aurtgetithrie Sctwtzmechte geliea als mit Wikung zum 1. Apl 1989 wor SAG In 1FX eingebeacht.

189807970 Reduced Diffusion OF A Mobile Specie From A Melal Oxide Ceramic  single use
lnto The Substrate

199807978 METHOD AND APPARATUS FOR PARALLEL REDUNDANCY single use
INEEMICONDUCTOR MEMORIES

199807979 METHOU FOR FORMING THE (GATE QXIDE OF METAL-QXIDE- single use
SEMICONDUCTCOR DEVICES

199807981 Semiconductor Device And Manufacturing Method single usc
189807982  {improved CD Contral single use
199807483  interconnects With Increased Electromigration Lifetime single use
198807384 DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY single use

198807985  Ultra-thin Silicon Nitride/Oxynitride Ditfusion Barriers For Controlled  single use
Dopant Quidiffusion

199807986 Deep DIVOT Mask For Enhanced Buried-Channel PEET Performance zingle use
And Reliabitity

199808001 Verfahren zum Synchronisieren einer elektronischen Einrichtung single use
zurtunktionsueberwachung eines MiKroprozessors sowie
etekirenischalinrichtung zur Durchfuehning des Verfahrens

198808003 Verfahren und Vorrichtung zur Konvertierung von Bilddatenbloecken  dual use
in Bildzeilen,

1899808006 Varfahren zur Verbasserung der akiustischen Rueckhoerdaempfung  dual use
infFratsprachainfichtungen

199808007 Flaechiger Tragger mit einer Anzeigaeinrichtung single uge

199808011 An apparatus for and a method of executing instructions of aprogram  single use

199808017 Dutentraeger zum kontakliosen Emplangen von single use
ampiiudenmoduiierienSignalen

199808026 Halbleiterbaueloment und Verfahren zu dessen Hersteliung single use

133808029 Verfahren zur Heratellung emner mit Fluor belegtenHalbleiteroberflache single use

199808033 Verfahren zur Abscheidung eines Metalls auf eine Oberflasche single use

ginesSubstrats

199808034 RECOVERY OF FORMING GAS ANNEALED FERROELECTRICS single use
BY LOW TEMPERATUREANNEALING in AN INERT GAS

1998008035 Anordnung zur optigchen [solation mehrerer Lichtwaleniciter singie use

189808041 GOi-Halbleiteranordnung und Verfahren zur Herstelfung derselben gingle use

199808044 Verfahren und Varrichiung zum nasschemischen Agtzen bzw. single use
Reinigenvon Halbleiterwafe

199808050 (ateraler (GBT in SO-Bauweise und Verahren zur Hersteliung SIHe use

199808051 Stalischer Frequenzieiler mit umschaltharem Teilorvarhaeliniz, dual use

189808059 Akquisitionsverfahren und Anordnung zur Durchiuehrung dhuat use
desVerfahrens

Diese Liste anthalt die im Nachirag vor 1. Juni 1899 aufgefihrten Schutzrachtsfamiien. ™ cpc ic

karrighart um den Nachtrag vam 20. Dozember 2007 . Seite 153 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use} Schutzrechte

Autgetithcie Schutroctte goitea ale mit Wikoung zom 1. April 1989 vor SAG jr X singebracht.

199808060 Akquisiliongveriafren und Vorrichlung zur Durehfuehrung dual use
desVerfahrens

199808061 Speicheranordnung ausg einer Viefzahi von rasisilivenferroelektrischen single use
Speaicherzellen

199808062 Resistive lerroelaktrische Speicherzelle single use

198808063 Speicheranordnung aus einer Vielzah! von rasistivenferroelekirischen singla use
Spetcherzelien

199808064  Integrierte slekironische Schaltung und Verfahren zum Verseheneiner single use
integrierten elekironischen Schaltung mil Angchiugssan

199808065 {coiterbahnrahmen, Platine mit Lelterbakneshrmen und Verfahren dual use
zurHerstettung eines Leiterbahnrahmens

199808066 Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Hersteltung single use

199808068 HECOVERY OF FORMING GAS ANNEALED FERROELECTRICS single use
BY ELECTRICAL

199808069 Baueloment mit wanigstens ainer integriarton duat use
etekironischen3chaltung und Verfahren zur Harstellung des
Bauelementes

199808071 Verfahren zur Herstellung einer Quantenpunkivertoilung singie use
autHaibleiterrmstenal sowie Haibeitakooper und
Cuantenpunkilasermit einer solchen Verteitung

199808082 ABZUGSVORRICHTUNG single use

199808083 Scaled impeadance Replica For Echo Attenuation in single use
DigitalTransmission Systoms

199808087 Speichersystem single use

199808091 Tracking-Verfahren und Anordrung zur Durchiuehmung des dual use
Verfahrens

199808084 Verfahren zur Entzerrung eines Farbfernsehsignals single use

199808098 Elekironische Schaltungsanordnung single use

199808098 Halbleiter-Schafiungsanordnung single use

199808100 Halbleiterbauelement mit gitterfehlangepassienHalbleiiermaterialien  single use

1998087104 Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls sowie in single use
ciesemVerfahren sinsetzbare Komponenien

193808105 Verfahrer und Anordnung zur Minimierung dual use

gesfmnokorrelationsieniars ber der Demodulatior
pinesSpreizspektrum-Signals unter Mehrwegeaustreitung

199808107 Konfigurierbarer Hardware-Block single use
199808109 Verfahren zum Kenfigurieren eines kenfigurierbaren Hardware-Blocks single use
199808110 Programmgesteyerte Einheait single use
199808111  Schaltungsanordnung zur Generierung giner Referenzspannung single use

fuerdas Auslesen eines ferroelektrischan Speichers

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1898 autgetihrten Schutzrechtstamiien, 7 GBS I8
korrigiert umn dan Nachtrag vorm 20. Dezoimbear 2001, Soita 154 van 186
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199808116

199808117
199808119
1998068120
199808122
193808166
199808611
199901002
199801003
199901005
199301008
199901012
188801013

199901015
189801016

199901029
199807030
193501032
199901033
199901034
199901037
199201039
123807040
1899801043
199801045
199901046

198801048

199907050

193901055
18998071056

Diese Liste snthil: die im Nachtrag vam 1. Juni 1998 aufgefifrten Sehutzrechtstarmiien. ™
korrigian um den Nachirag vom 20, Dazember 2001,

Verfahren und Vorrichtung zur Korreidur defekler Sildpunkte
ainesBildeenzors.,

Halbleiterbaualameant

Oberflaechenemittierende Diodenstrahlungsauelis

Verfahren zum Herselten eines thermoglekirischen Wandlars
BEFEMLSTRANSFORMATOR FUER PROZESSOREN

Vaerfahren zur ASK-Demoadulation und ASK-Demadulator
Schutzschicht fuer die Mikrostruktutechnii und deren Hersteflung
Verfafiren und Vorrichtung zur Formgebung vonHalbleiteroberflaechen
Halbleiterchip und Verfahren zur Hersletung
Signalverarbeitungseinheit fuer digitales TV-Systern
Haibleiteranordnung mit Graeben zur Trennung von dotiertenGebieten
Bauveiement und Verfahren zur Herstellung eines Bauelemeanios

Varfahiren zum Herstellen einer integriarien elgkironischenSchaltung
uricd irtegriente elektroniasche Schaltung

Transportvorrichtung

Elektrisch programmiertarg Speicherzellenanardnung und
Verfahrenzu deren Herstellung

Leistungs-MOSFET

integriarter Speicher

Haiblaiter-Speicher vom wahifrelen Zugritfstyp

Schaftinger

Vertikalresonalor-Laserdiode mit optimierter aktiver Flgeche
Ared Polishing

Microelecironic Structure

Foerdersystem

Schreaib-/Legsearchiteltur fuer MBAM.

Verfahren zum Strykturieran oiner Schicht

Verfalren und Anordnung zur Varifikation eines Layouts
einerintegrierien Schahung mit Hile eines Rechners sowia
gessenhnwendung zur Herstelung einer mtegrienen Schaflung.
Verfatiren zur Reparatyr von defekten Spaichiarzalien
sinasimegrierien Hatbloiterspeichers

Telinehmerseitiger Loeflungsabschiussbaustein cinesiSON-
Kommurnikalipnssysterns mit erweiterlen Leistungsmerkmalen
Halbleiterbaueferment und Verfahren zu dessen Herstellung

Inlegrierbare Schaltung zur aulomatischen Verstaerkungsregeiung
{AGC - Autormatic Gain Conroly

dual use

single use
single use
single use
sifngle use
singfe use
single use
single use
single use
single use
single use
dual yse

single use

single use
single use

single use
single use
gingle use
single use
sifgle use
single yse
single use
single use
singie use
single usa
gingle use

sirile use

cual use

single use
single use

PATENT
REEL: 024120 FRAME: 0185

CRC IO
Seitg 155 von 188



03/19/2010 18:14 FA&X 703 TEO 7777 MORRIZON FOERSTER @ 168/258
(VI=YEU W) FOLA20L0 2:23:.380 BPM PAGE 1887235 Fax Derver

J:BARRY . BRETSCHNEIDER COMPANY:C/0 MORKISON & FOERSTER LLP

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgefithrie Schutzrechte gelten aix rmit Widiung zum 1. April 1999 von SAS In X eingabracht,

199801057  Schaftungsanordnung zur Signalisiarung in single use
Telgkommunikationsnetzan

199901058  Integrierte Halbleiterschaltung und Verfahren single uge
zurFunklionsusbenpruetung von Pad-Zellan

199901060  Leatungshalbleiter-Moduf mit integrierter Fluagsigkeitskuehiung single use

199801061 Schalungsanordnung »um Bilden des Abschlusses einer dual use
analogenT eilnahmernaitung

1999071063  Randabschiuss fuer sin Malbleiterbauelemant, Schuttky-lode single usg

rnitainem Randabschiuss und Verfahren zur Herstellung
ainerSchotiicy-Digde

198801065 Elekironisches Bavelemant und Verwendung cinar darin single use
enthaienenSohutzsirokdgur
1999071073 Varfahiran und Vorrichtung zur Dacodiarung van Faltungscodas dual use
199901076  Oszillatarschaliung mit ginem Schwingguars Singla use
199901077 Elektronischer Fhasenregelireis (PLL) single use
199801089  Halblaiterbauelement mit Chip-on-Chip-Auibau single use
1899901084 Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung elektrischer tmpulse single use
199901097 Leistungsiransistoranordnung mit hohor Spannungsfosatigkalt eingle Use
193407101 Verfahren zur Verbesserung der Erkennbarkeit von Alignmentmarken  single use
189901103  Integrierter Speicher und entsprechendes Betriebsverahren single use
199901104 Integrierer Speicher single use
199901107 integrierier Speicher mit segraentiorier Wortleltung single use
199901108  Verfahren zur Verbesserung der Clualitaet von Metalfeitbahnen single use
auHalbleterstrukturen
1899801111 Verfahren zur Horgteltung von Strukturen auf der Oberflaeche singgte use
einesHafbictorwalers
199901112  Vorrichtung und Verfahren zur nachtraeglichen Erzeugung single use

ginernederotmigen Verbindung in sinem Halbleiterbaustornamn sowio
einVerlahran zur Herstehung dieser Vorrichiung.

199907119  Kontakiloses Datenuebertragungssystem und Verfahren dual use
zurkontaktiosan Datenuabartragung

199901121 Integrierde Schallung single use

199801124 Verfahren zur kontaktivsen Datenuebertragung und Transponder dual uze

fuerein kontaktloges Datonugbartragungssystem

199901125 Hersteliverfahren fuer einen (sofationsgraben unter Verwendungeiner  single use
Hilfaachicht

18801128  Halbteitervortichiung mit Mehrfachdielekirikum sinQla use
1999071371  Ferroelekdrischer Halbleiterspeichar vom wahifreien single use
Zugriffistyp{FRAM) und Veriahren zum Auslagen
198901139  Integrierter Speicher mit giobalen Datenlaitungen single use
Diese Liste enthlt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1988 aufgetinrten Schutzrechtstamiien, 7 "&BE 18
karrigiort urm den Nachtrag vom 20, Dezember 2007, Soite 156 von 106
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgefiihrts Schutirechte gelten als mit Widewy zuee 1. Apcd 1888 vonr SAG In 1EX eingubracht.

198807141 Mikroelektronische Strukiur single uge

198801142 1GBT mit verbessertor Durchlassspannung singlo use

199501144 Spannungsregler single uso

199901147 Verfahren und Schaltung zur Kompensationssteuerung dual use
vonUfisetspannungen einer in eingrm Schattungsbaustoin
integrerenFunkemplangsschaltung

1996501148  Verfatwen und Schaltung zur Kompanaationastavarung dual use
venOfiseispannungen einer in einem Schalttungsbausiein
irtegriertenFunkempfangsschattung

199901152  Verlahren zur Funktionsueberpruefung von Speicherzelien airgile use
ginesinlegrieren Halbleiterspeichers

1899901153 Temperaturgeschueizter Hatbleiterschalter clual Lse

195801166 Verfahren zur Herstellung einer (ntegrierten Schaftungsanordnung single use

199901168  Komparatorschaltung single use

199901169 Verfahren und Vorrichtung zur gemeinsamen Darsteliung single use
wenigstenseiner ersten und zwaiten Bildfolge in einem Geaamithily

189901170 Halbleiterbauelement mit einern Chiptraeger mit Qeffhungen singfe use
zurkontaktiorung

1994901177 Mikroprozessor und Verfahren zur Adressiarung in zingle use
einemMikroproz essor

193991178 Sprachsieuerungsaystem single use

1939901190  Elekirische Teststrukiur auf einem Malbleitersubstrat single use
undTasivariahiran

1898901191 Verfahren zur Detektion von Filottoenen dual use

199901192 Halbleiterstrukiur mit giner Leitbahn single use

199901208  Hafbieilerspeicher mit Speicherbaenken single use

199201208 IGET mit PN-Isaiation single use

198801214 Erweiterie Tendenzsiouarung als Bestandieil einar dual use
digitatenAdapmionsueckkoppiung in PCM Equalizerstrulduren
zurBtoerunterdrueckung niederfrequentrnodulierter Stoereinfluesse
aufdem Fingangssignal.

199901216 Nichilingare Echiokompensation bei DMT-Systemen dual use

199901278  Verfahren und Einrichiung zur Enizerrung und Decodierung dual use
minesDatansignals

199901219 Varfafiren zur Entfernung von Maltarial von einer Oberliseche single use

199801221 Verfahren und Schaffungsanordnung zur Nachsynehronisation dual use
eines Takisignals

199901223  Verfahren und Vorrichtung zum Serechnen einer dual use
diskretenorthogonatan Transtormation wie FRT odar IFEY

THHY0123S  Integriorte Halblsiferspaicharanardnung mit Seibsipulferung single uze

vonYarsorgungsspannurgen

PO

korrigiart umn den Nachirag vom 20, Dezember 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Ardage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetihree Schutzmchte golten ale enit Wireung zom 1, Apcil 1998 von SA0 In IFX elngebracht,

188801238 ODecoder-Anschiugsanoranung fuer Speicherchips mit single use
langenBitleitungen
193901239 Verfahron zum Merstellon ainer DRAM-Zolle it single use
sinamrabenkondensator
199901241  Verfahren zur wahiweisen Nulzung einer in ainem dudl use
hachintegrientenSender/Empfaenger(Transceiver)-
Schaltungsbaustein internverhandenen oder elner extemnen MFE-PLL-
chaltung
199901242 Verzoegerungsschaliung dunl use
199901245 Intagrierte Halbleiterschaltungsanordriung mit single uso
stabilisierienleiterbahnen
1998061246  Verfahren zum Herstettan eingr integrigrien elektranischenSchaltung  single use
und Integriene elekironische Schaitung
199901248 Verfahren zum Belrieb einer Speicherzellenanordnung sirgile use
ritsetbstversiaerkenden dynamischen Speicherzellen.
1998901251  Verfahrgn zum Einsteilen der Durchbruchspannung eines Thyristors single use
199901254  Verfafwen und Enrichtung zur Buchstabiererkennung cual use
199901256 Treibersehaltung dual use
199901267  Schaltungsanordnung zur ginstelibaren Verzoegerung eines dual use
digiialenSignals
199901262 Miniaturisianer Kandensalor mit singlo use
Feotkoerperdielekirikurm, inshosondere fugr Integricric
Halbleiterspeicher, zum BeispielDRAMS und Verfahren der
Harstellung eings solchen,
199901267 Schaltung zur gerneinsamen Ugbertragung von Sprache und Daten dual use
ueberging Tetefonteitung
1899901268 Halbleiterspeicheranordnung mit Durnmy-Bauelememien auf durch- zingle use
gezogenan Diftusionsgeblelan
1999071269  Leseversiaerkeranordnung mit verschmoizenen Diffusionsgebieten single use
undverteiltermn Treiborsystem
199801270 Verfahren zum Herstellen eines infegrierten singla use
elektronischenBaualemenes und inlargrienss sokironisches
Bauelement
199907371 Verfahren xur Horstefiung einos intaqrienen Sehaltkrelcas single use
188901873 MIKRQOOMPUTER dual use
199901279 Halblefterspeicheranordnung mit Bitlaitungs-Twist single uge
199901283 Integrierter Speicher single use
1993071295  Nichilineare Echokompensation bei OMT-Systemen duad ute
1998901315 Vertikalresonator-Laserdiode mit einer ichtabsorbiarenden Schicht singie use
199901316  Vertikalresonator-Laserdiode mit klginer Aperturoefinung single use
199307318 Spaicherzellenanordnung und Verfahiren zu deren Herstellung. single usw

Digse {iste enthalt die im Nachtrag vam 1. Juni 1998 Sutgafishrien Sehutzrechtstamiien, "
korrigiart wm dan Nachtrag vom 20, Dezernber 2001,
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aurtgetithrie Schut:rechtz gelten ale rnit Widkung zuee 1. April 1999 von SAG in HEX Bingobachit,

193301319  Verlahren zur Montage eines Hatbleilerchips aul einer dual use
Tragschichtsowle Vorrichtung zur Durchfuehrung des Verfahrons

199901320 Speichorzallenanardnung und Verfahren zu deren Herstellung. single use

199801321  Verfahren zur Kompenaation von Sloerungen bei einem mit dusl use
DiskreterMuttiton-Modulation erzeugten Signal und
Sehaltungsanordnung zurRurehtuehrung des Verfahrens

199901325 Anordnung und Verfahren zum Ermilttein, ob der Zachistand cual use
enesZachlers einen vorbestimmien Zaghistand erreich hat oder nicht

199801327 Verfahren zur Herstellung einer MOS-Transistorsirukiur miterhoehter single use
Bodyloitftashigkeit

199901329  Analog-Lygital-Wandler dual use

199801330 Verfahren zur Verbesserung thermischor Prozesssehritte single use

199901335 Symmetrischer Thyristor mit verringerter Dicke dual use
undHerstetiungsveriahren dafuar

199901336 Leisiungshalbfeftermodul s{ngle uso

199901338 Stromgesteuerie Schaltstufe fuer Digitalachaltungen dual use

199901346 Verfahren zur Herstelfung eines Bodygebietes fuer eine vertikaleMOS- single use
Transistoranordnung mit verringedem
spezifischemEinzchaliwiderstang

199901347 Mikroelekironische Struktr single ugse

193301352  Verfahren und Schaltungsanordnung zur Bild-in-Eild-Einblendung dual use

1989901356 [adungspumpenachaltung (Charge Pump) in elner single uae
elektrischenPhazenregelschleife (PLL)

1899801357  Integrierte Schatung zur Erzeugung zweier Ausgangstakle mitzeitlich single use
nicht uaberappenden Fegain

199901358 Verfahren zur Bildsinbiendung dunl uze

189801358 Ladungspumpenschaliung (Charge Pump) single use

199801360 Verslaerkerschallvorrichiung dual uze

1901361 Verstaerkarschaltvarrichtung duni use

199901366 Ancrdrung und Verfahren zum Testen mikromaechanisch single use
neratolibarerdauslermeantstrukturen

199901387 Halbleder-Festwertspeicheranordnung mit Subsiratkontakt single use
undPolysitizium-Ueberorueckungszelie

1998071389 Programmgesteuarte Einheit dual use

199901390 Kompensationgschalung fuer Treibersehaitungen chual use

1899801392  Schalungsanordnung zum stogrungstreien (nitialisteren vonDelay- dual use
Locked-Loop-Schallungen mit FFast-Lock

1999071399  Grabenisolation fuer efektrisch aklive Bausiemente single use

Diese Liste enthiit die im Nzchirag vor 1. Juni 1899 aufgefiinnen Schutrechwsfamiion. CPC g

krrigiert um dan Nachirag vom 20. Dazermber 2001, Salta 159 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Acdgetiitnte Schutrrmohte gelten ais it Witkung zom 4. Apeil 1999 von SAS in lEX aingabracht.

19801407  Integrierte Schaltungsanordnung, die aine in einarm single use
Substralvergrabene lgitende Struktur umiasst, die mit einem Gebict
desSubsirals elekinseh verpunden ist, und Yerahren zu
derenrersteliung

198301409  LRAM-Zellenanordnung und Verfahren zur deren Hersteliung singie use
199901410 Verfahren zur Herstellung einer mikroolektronischen Strukfur singhe bse
199901474 Lezeverstaerkeranordnung mit Feideffekitransistor mit single use

kurzerKenallaenge und einstelibarer Einsatzepannung
199901437 METHOD FOR FILING GAPS ON A SEMICONDUCTOR WAFER single use
199801440 Cachen kurzer FProgrammschieiten innerhaib aines Instruktions-FIFOs dual use

198801445 Verlatwen zur Farbkamtenverbesserung bei ainer Bildeinblendung dual use

199801448 Multiplexer-Bus mit lokalen Bus-Krotan el use

199901449  Vorrichtung und Verfahren fuer den eingebauten Seibsttost dual use
sinergiekironischen Bchaitung

199901456 Bauelement und Verfahren zur Hersteflung des SBavuelemenies single use

199901468  Speicherzellenanordnung und Verfahren »xu deren Herateliung single use

199901472 Vorrichtung zum Haltern eines Teils und Anwendung der Vorrichiung  single use

1994901479 integriens Schaltung mit zwe! Transistoren single use
unterschiedlichenLeitungstyps

199901488 integrierter Speicher mit mit seinen Speicherzefien single use
verbundenenPlattenleitungen

199901489 Frequenzsynthesizer single use

193901490 Integrierter Speicher mit Speicherzellen und Referenzzelion single use
sowicBetriebaverfahren fuar cinen solichen Speicher

199901492  Integrierier Speicher mit Speicherzellen und Heferenzzellen single use

undentsprechendes Betriebsverfahren
199201494 Vorrichtung und Varfahren zur Deleklion aines Werkstuockes ineiner  dual use
auvtomatischen Bearbeilungavorncntung

189901497  integrierter Spelchar mit Speicharzetion, die je einenferroglekinischen singie use
Speichertransistor aulwelson

1899901498 MOS-Transistorstruktur mif eingr Tranch-Gate-Elektrode und alngle use
ginerrnerringeren spezifischen Enschatwiderstandg ung Verfahren
zurttarsteliung einer MOS-Transistorstrukiur

1999071507 Mikroprozessor single use
199801508 Anlage zur Fertigung von Hatbipitorproduiktan ainglo use
198801515 Anigge zur Fertigung von Halbleiterprodukian single use

1998901518  Betriebsverfahren fuer einen integrierten Speicher mitbeschreibbaren  single use
Speicherzellen und entsprechender integrierterSpeicher

199901522  Anlage zur Bearbeitlung von Wafarn single uske
19991525 Manipulationssichars integrierte Schaliung single Lge
Diese Liste enthalt die im Nachtrag vor 1, Juni 1988 aufgefiinrten Schutsrechistamiion. 7 8P IC
korrigiart wm den Nachirag vom 20, Dazembar 2001, Seits 160 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autcetithrte Schutzrechte galte n als mit Widogw xom 1. April 1989 von SAG in IEX eingpabreacht,

korrigier; um den Machtrag vom 20. Dazermnber 2001 .
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189801541 Speicherzelienancrdnung und Verfahren zu deren Herstellung single use

19960714651 Vomrichtung zur Bewertung der Zellenwiderstaonde in einem single use
magnetoresistiven Spaicher,

199901552 Vorrichiung zur Bewerlung der Zeflenwiderstagnd in einem single use
reagnetorasistiven Speicher,

1999013558 Speicherzellenanordnung und Verfabren zu deren Hersteliung single use

193301560 Verfahroen zum Uebertragen von Daten dustl use

199901568  Verfahren zur Herstellung einer Vorrichiung zum elekirischen single use
Anochiiezaen eines Halblsiterbausiemants an eine
Montageobertigeche und derarlige Vorrichtung

19981572  Integrierer Schaltkreis mit Schutzschicht single use

199901575  Inlegrierter Speicher, dessen Speicherzellen mit Plallenteitungen single use
varbunden sind

198901581  Verfahren zur Prozessiarung einer monokrstaiinen Malbleitersehaibe single use
und teliwelne prozessierte Maibleiterscheibe

1899801580 VERBESSERUNG DES ENCAPSULANT-FLUSSES REM single uge
FBGADURCH OPTIMIERTE GESTALTUNG DER ABSTANDHALTER

199901594 ON CHIP EMVY ABSCHIRMUNG VON 105 dual use

198801595  Linearisierungstechnik fuer schnelin Spannungs-Strom-Wandler gingle uze

189901603 SINGULUIERUNGEVERFAHREN VON GEHAEUSEN IN TAPE-MON-  dual use
TAGE

199901605 KALIBRIERUNGSVERBFAHBEN ZUR UNTERDEUECKUNG singla Lise
VONGLEICHTAKTANTEILEN BEl TRANSEORMATORLOSER
ERZEU...

199901607 FFACH/AFACH-BANDNUTZUNG DES LOKALOSZILLATORS single use
INDHJAL BAND TRANSCEIFERN FUER DEN MOBILFUNK

199901608 SCHREIB-/LESEMODUL ZUR MAGNETO. single yso
OFTIZCHENNAMFEL DEPEICHERUNG

199801609 REALISIERUNG VON MIKRQCHIFS MIT ANSCHLUSSFLAECHEN  dual use
AN DER CHIPRUECKSEITE

1998016710 Mit einer oder mehreren Verstaerkerschafiungen chipintegricrie single use
Stromspiegel-Spannungsreferenzschaltung zur
Arbeispunideinstetlung

198901616 PERFORMANCE-FREUNDLICHES, LOW-POWER REDUNDAN. dual use
HONZEPT FUER DATEN-FLASH-SPEICHER MIT MINIMALEM. ..

199907620 VERFAHREN ZUR DARSTELLUNG EINES HALBBILDES dual use
MITKOMPRESSIOMN

199801624 FLYING FOUE DOOR OFENEM FOR FOUP STOCKES dual use

189901629 GEBQOSTLTE LADUNGSEUMPE MIT RUECKESPEISUNG FUER cual use
LOWVOLTAGE / LOW POWER

Diege Liste enthilt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 auigefihian Sehutzrechsfamiien, " 8PG i6
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage DZ (aingle use) und D3 (dual use) Schutzrechtse

Audgetibree Schutzeeckde gulero ale roit Winkunvg zom 1. Aprd 1999 et SAG In 1EX singetiraeht.

korrigiert wm den Nachtrag vom 20, Dazembear 2001,
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189901630 NETZUNTEMSFANNUNGSERKEMNUNG dual use

199801631 SCHALTHEGLER MIT VERMINDERTER dual use
ELEKTROMAGNETISCHERABSTRAMLUNG

199901633 Halbleilerspeichar mit Speicherbagnhen single use

1985901634 Maibleiterspeicher vom wahlfreien Zugrifistyp mit Vorladeschaltung single use

199801635 Verlatwen zur Pruefung von auf dar Oberflasche eines gingle uge
Halbleiterwalers herzustellendan Strukturen

1999071639 MULTIPLEXVERFAHREN UND -SCHALTUNGEN dual uze
ZURANSTEUERUNG EINES CHIP-SICHERUNGSSCHILDS

183801640  Inlegrierte Schaltung mil steuerbarem Spannungsregler singie use

199901644 VEHEINFACHTE REALISIERUNG DER ZEITLICHEN RAHMEN- dual use
SYNCHRONISATION LUND DER IDENTIFIKATION DER ZUGE. .

1898801647 Schallungsanordnung 2um Bumn-In-Test efnes Halbleitorbausteing single use

199901642  IMPROVMENT OF NON-VOLATILE MEMOBIESS BY USING single uso
WORDLINE ERASE

199901656 Halbleiterspeicher vom wahlfreien Zugriffstyp mil in zwei Ehenan single use
erganisiertem Bussystem

199901657 Halbleiterspeicheranardriung mit BIST single use

198801658 Anordnung zur Durchifughrung ven Burn-in-Bahandiungen von single use
Haibleitervortichiungen auf Walerebene

189901673 SCHALTUNGSANORDMUNG ZUN VERBESSERUNG DER KURZ- single use
SCHLUSSFESTIGKETT VON SCHALTNETZTEILEN

199901675 CQUERSTROMFREE LEISTUNGSSCHALTERTREIBER dual use

19298901679 SELBSTEINSCHALTENDE ZELLENSTRUKTUSR ZUR single uae
INTEGRATIONINTELLIGENTER FUNKTIONEN IN EiNES DMOS.
LEISTUNG..,

19980164871  INTEGHIERTER SOFT-UND HARDWARETEST single uge

199901684 UNTERSTROMERKENNUNG AN EINEM LEISTLINGSTRANSISTOR dual use

199001686 VERIQEGERTES EINSCHALTEN DER LANUNGSPUMPE ZUR dual use
VER-BESSERUNG DER ELEKTROMAGNETISCHEN
ABSTRAHLLUING

199901680 VERBESGEMUNG DER EMV-ABSTIRAHLUNG VON QSZILLIEREN-  dual use
DEN SCHALTUNGETEILEN DURCH FREQUENZMODULATION

193901695 ZSCHALTUNGSANCRDNUNG UND VERFAMAEN ZUM dual Lise
ABGLEIGHEINES MEHRSTUFIGEN SELEKTIVEN VERSTAERKERS

199901696 VEREINFACHUNG DER IQ-SCHNITTSTELLE BEI dual use
CELLULARENSYSTEMEN MIT HALBDUPLEXVERFAHREN

199801704  LOW COST HIGH QUALITY DIGITAL GMSK FILTER dual use

199901707 SYNCHRONISATION AND CALL SETUP IN A TDMA BASED tual use
SYSTEM UEING FREQUENCY HOPPING

Diese Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Jini 1889 aufgetinrten Schutrrechisfamiien, 7 ope Ic
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Sehulzrachte
Audgetdbc Sotwitzrechte gelen ale ot Wik zum 1. April 1999 vonr SAG in 1EX singabracht,

193801716 URBERWACHUNG DER RENIGUNGSFEDER DES TOROIDAL- single use
ORIFIGE AN BEIDEN ENDEN

199901720 LOKALE SLURRYVERSQRGUNG FUER OMP-TUNGSTEN- single uge
PROZESS

19991727 STRUKTURIERUNG VON BOTTOM-ELEKTRCODEN FUEH single use
KOMNOEN- SATOREN: VERSENKEN VON
FLATINGILIZIDBEREICHEN

199801732 PROGRAMMIERBARES FRACION DELAV KAMMFILTER single use

199901736 LATERALER IGBT MIT REDUZIERTEM DURCHLASSPANNUNGS-  single use
ABFALL

199901737 KEYFAD INTERFACE FOR GSM BASEBAND CHIPS dual use

199901738 KONTAKTLOSER BUTTED SUBSTHATIKONTAKT singfle use

199901751 Integrierter Speicher mit Bitleitungen, Worlleitungen und zingle use
Plattenleitungon sowie Betriebuverfatiren fuer einen entsprechenden
Spoicher

199901752 Imegrierter Speicher mit an gegenueberliegenden Seiten eines singie use
Zellenfeldes angeordneten Leseverstaerkern

199801761 CHIPS IN PARIER ODER FOLIEN dual use

199901763 VERFAFHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR cheal use
TAKTSYNCHRONISATION BEL QAMGAP EMPFAENGERN

199907765 BUS ALIGNMENT dual use

199901772 THERMISCHE OXIDATION VON POLYSILIZIUM, DAS BEREITS single use
DURCH CVD-OXID EINGEKAPSELT IST

199801775 EMPFANGSBANDSELEKTION BEI LMNES dual use

199801778 Verfatwen und Vorrichtung zur Sicherung elnes mehirdirnensfonatl single uao
aufgebauten Chipstape's

199801783 ARCHITECTURE AND CIRCGUITRY FOR COST-EFFICIENT iM- cuat use
PLEMENTATION OF MULTI-BIT SIGMA-DELTA DATA CONVE

189901788 TEMPERATURABHAENGIGE SCHALTFLANKENSTEUERUNG single use

199901790  Schaltungsanordnung zur Programmigrung eines alektrisch single uze
progeammiarbaren Elomenos

199501009 VERFAHREN ZUR COB-MONTAGE VON ELEKTRONISCHEN dual ynea
GHIFS AUF EINER SCHALTUNGSPLATINE

189901813 VERFAHREN ZUR VORVERARBEITUNG VON SIGNALEN INEINEM dual use
EMPFAENGER MIT MEHR ALS EINEM EMPFANGASENSOR

139801817 DICHTELEMENT ZUM ABDICHTEN VON MOLDKAVITAETEN deral uge
AUFSTERUKTURIERTEN OBERFLACCHEN

199801821 VERFAHREN ZUR SOHAETZUNG VON KANALEABIAMETERN dual use
MITEPREZUNGSCODES

189801822 NIERDEROHMIGER VIIMQOS MIT PLAMARER GATESTRUKTUR dual use

199901823 Verfahren xur Montage eines (eadframes single use

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 19949 autaefihrten Schutzrechisfamiien.
korrigient um den Nachirag vom 20. Dezaember 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetitnte Schutzmchte gulten ale mit Widaing zum 1. April 1999 won SAG n IFX singebractit.

198901825 Schallungsanordnung zur Kontrolfe von Zustasnden einer single use
Bpeichereinrichiung

199901829 ADNDERUNGEN AM CHIP-LAYQUT ZUR ERZIELUNG single use
VONSTANDARD UND MIRROR PACKAGES BE! GLEICHEN
INTER...

199901832 Integrierter Speichor mit Schutzachicht und Verfahren zu dessen single use
Hearstellurg

194801833 HOCHGENAUE REFERENZSTROMMESSUNG OHNE single use

ZUSAETZLICHESANALOGFAD ODER PADMODIFIKATIONEN

1999071837 Kondensator fuer Halbleiteranordnung und Verfahren zum Hersteflen  single use
aner disiokirischan Sehicht tuar denselpen

199907840 [MHEKTES PROZESSMOMITORING/CONTROLLING single: use
19980841 METHODE UND VERFAFHREN ZUH ERKENNUNG VON RES dual Lsa
LINKSUND KOMPENSATION DEREN EFFEKTE FUER PCM
MODEM. . .
199901842 FAULLT TOLERANT BUS ARCHITECTURE single use

199901844 SCHALTUNGEANORDNUNG ZUR PROGRAMMIERUNG EINES single use
ELEKTRISCH PROGRAMMIERBAREN FLEMENTES

199901847 ANNEALING VON BEAM LEAD BONDUNGEN MITTELS LASER duat use
199901853 CMOS-IC MIT INTEGRIERTER HV-ZENERDIODE single use

199301854 TEMPERATUR-OPTIMIERTE PROZESSFUEHRUNG ZUR KUPFER- single use
BARRIERE ABSCHEIDUNG

199901859  Infegrierter Speicher mit Redundanzfunklion single use

1999018680 Verahren zum Testen eines Halbleiterspeichers und single use
Halbleiterspeicher mit Testeinrichtung

199901361  Integrierler Speicher mil einerm Referenzpotential und sifgle use

Batriobeverfahren fuar einan solchen Speichar

199901864  Ausgostaltung der Form giner in Damaszener-Technologie auf einem  single use
Substrat hergesleiien elekirischen Leiterbabhn aus insbesondere
Kupfer an giner Stelle einer Richtungsaanderung des Verlaufs dieser

Laitarbabin,
199301868 MATERALFLUSS AUTOMATISCHE VER-UND ENTSORGUNG single uge
VONEQUIPMENT
1998901877  Verahren zur Erzeugung einer Speicherzaellenanordnung single use
199901878 MHOCHVOLTSCHALTER MIT JFET-REIFE ALS ORIFTSTRECKE single use
189901885 DOUBLE STACKED CSP-PACKAGH dural uge

199901887  JUNCTIONISOLIERTER LATERAL-MOSFET FUER HIGM-LOW- single use
SIDE-SCHALTER

195501888 Haibieitermodul mif mehreron Hableiterchips und leitender dual use
Varbindungan mittels fiexibler Baender zwischan dan Halbleiterchips

199901888 RANDSTRUKTUR MIT FELDPLATTEN-RINGEN dual use

Diese Liste enthlt die im Nachtrag vom 1 Juni 1999 aufgefihrten Schutzrechtstamiiien, " k6 1G
korrigiert um dan Nachtrag vom 20, Dazember 2007 . Seita 164 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anilage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetifrte Schulzmchte goltien ale mit Widaing zom 1. ApcH 1909 vor S4G iIn IEX emngetracht.

199901890 SOURCE- DOWN LEISTUNGSTRANSISTOR IN AUFBAUTECHNIK alngie use

199901807 INDIREKTER VERZWEIGUNGSBEFEHL MIT LOOK-UP-TABLE cual use

199801892 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANGHRDONUNG ZUR OEKONO- dual use
MISGHEN EINBLENDUNG YON NIGHT 4:3 FERNSEHBILDERN..

1899901895 VERFAHREN UND EINFICHTUNG ZUR INTERATIVEN {TURRO- dual use
YOETEKTION IN MOBILEUNKSYSTEMEN

1998071896 Emplangsverfahren und Empfangseinrichiung fuer ol use
Mobillunkanwendungen

199901897 Verfahren zur Verhinderung widerrechtficher Benutzung von single use
Thipkarten

199801919 Schaltungsanordnung zur Reparatur eines Halbiciterspeichers single use

199901920 VERBESSERUNG DER ZUVERLAESSIGKE!T VON cual uge
BEAMLEADBONDUNGEN,Z B. BEI BGA

198801922 Baualoment single use

199901923 Differenzverstaerker giner integrierten Halbleiterschaltung single use

199901928 UMSCHALTEARE AUFLOESUNG FUER AD-UMSETZER dual use

193801827 VERFAMREN UND EINRICHTUNG ZUR FLEXIBLEN KANALCO- dual use
DIERUNG IN MOBILFUNKSYSTEMEN MIT TURBO-CODES

139907933  Integrienier Spaicher mit redundanten Einheiten von Speicherzeaiten single use
und Testvertahren fuer seing redundanien Einheiton

199901934 Integrierter Spelcher single yse

199901938 PPOATS-FLEXIBLE (O-ARCHITEKTUR FUER SYSTEMS single use
ONBILICON

199901939 ERMQEHUNG DER ENTLUEFTUNGSMOEGLICHKE(T dual use
WAEHFENDDES ENCAPSULIERENS RURCH £1N
MODIFIZIERTES ...

199501840 Integrierter Speicher mit 2-Transistor/2-Kondensator-Speicherzelien single uge

199901843 Doppel-Gate-MOSFET-Transistor und Verfahren zu seiner Hersteflung single use

199901970 Vorrichtung und Verfahren »ur Extraktion physiologischer Daten duat use

19901971 SCHUTZSCHALTUNG single uge

199901877 INTEGRATION VON SPANNUNGSFAEGLEAFUNKTIONEN AUE single use
LISBEYSTEMEN UND REALISIERUNGSMOEGLICHKEITEN VON
INT..

1998071881 FLASH/EEPAOM MIT OXID-TITANNITRID-TITANOXIO("OTTO- single use
FLASH"

198901983 AVALANCHEFESTER THENCH-MOS-TRANSISTOR single use

199801986 Q-FLIPFLOP single use

1901487 Integrienter Speicher mit in Krenzungspunkten von Wortleitungen und - single uze

Bitlwitungen angeordneten Speichorzallan

- CPCIC
Soite 165 ven 1828

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vorm 1, Juni 1899 aufgefahrten Schuizrechistamiien.
korrigiert urm den Nachirag vom 20, Dezombaer 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anilage D2 (single use) und D3 (dusal use) Schutzrechte

Autgeflbrte Schutrrechie gelten alg mit Wikung zum 1. Apdl 1809 vor SAG in 1EX gingatirackt,

198901989 GROUND KEY DEDEKTION MIT UNTERDRUECKUNG VON SINUS- single use
FOERMIGEN STOERSIGNALEN

199901990 Fuse fuer Halblgileranorgnung single use
193301993  Haibleiterspeicherbauciement aingle use
199901998  Verfahren zur Herstellung eines Halbfeiterspeicherbauelements single use

199802001 Arnordnung von Fuses bai Hatbisiterstrukiuren it Cu-Mptallisierung  single use

199802004 VERWENDUNGE VON ENTSCHEIDUNGSBUCHSTABEN BE! MEHR- dual uso
DEUTIGEM ERGEBNIS EINER SPRACHERKENNUNG

1899802006 6.3F -FLAEH MIT SELF-ALIGNED-FLOATING-GATE UNDHIGH- single use
EPSILON-DIELEKTRIKA

199902008 Rechnergestuetzies Verfahren zur parallelen Berechnung des single use
Arbeiispunkles elekinscher Schalkungen

199802018 VERBESSERUNG DER ZUVERLAESSIGKEIT VON NVM single use
ZELLENMITTELS VERKIPPTER INPLANTATIONEN

199902017 Ferroelektrischer Transistor und Verfahren zu dessen Herstellung. single use

199902018 Ferroelektrischer Transistar und Verfahren zu dossen Betrieb. single use

199902027 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR dual use
AUFWANOSGUENSTIGENERZEUGUNG MEHRERER
MODULATIONSARTEN

199902028 Gchleffloesung und Verfahren zum chemisch-mechanischen Poficren  single use
einer Edelmetsll-Oberflaeche

199902031 Verfabren zur Herslellung einer elekirisch leitfashigen Verbindung in  single use
oiner mikrotlektronischen Strukiur

199902032 SEGMENTIERTE SBODENPLATTE IN LEISTUNGSHALBLEITER- dual use
MODULEN
199502034 VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN dual use

KONTRASTVERBESSERUNGFUER TV UND
PLASMABILDSCHIRME

199902046 OBERFLAECHENBESCHICHTETE KUNSTSTOPFTRAYS ZUR VER- dual use
MEIDUNG VON LEADS-BZW. SOLDER BALL KONTAMINATI...

199902047 2 NICHT DURCHGESAEGTE EINZELCHIPS IN LOGC- single uge
MONTAGEGEBONDET
199902049 DURCH ERPITAXIEPROZESSE VERAENDERTE single use

REPRODUZIEMBAREJUSTIERSTRUKTUREN FUER
FOTOLITHOGRAPHIEFROZESSE

1899902050 VERLUSTLEISTUNGSARME UEBEATRAGLING VOMN single uge
SEHRKURZEN UMPULSEN

18999020568 UNIVERSELLE SPEICHERANOQRBDNUNG UND-STEUERUNG dual use
FUERVIDEO-ANWERNDLINGEN

198902068 BRAMNCH CONTROLL UNIT single use

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 autgefonnion Schutsreshistamiien. " 6pE &

Rorrigiern wen dan Noachtrag vom 20, Dezembaer 2001, Selte 166 von 186
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Kutztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 {(single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetiitute Schoatzeectde galien ale mit Widaing zum 1, April 1999 von SAG in IFX singubeacht,

mflxm;m l
[EA .‘.w-Jf..:-.-.;,#.“,;

1998902060 OPTIMIERTE FOLGEZUSTANDSBESTIMMUNG FUER singie use
INSOFTWARE REALISIERTE ENDLICHER AUTOAMTEN
199902065 FREI PROGRAMMIERBARER/SKALIERBARER TAKTTEILEH clual uge
199902068 DEPOSITION OF AN ADHESION ENHANCING COATING dual use
LAYERON THE SURFACE OF A SEMICONDUCTOR DEVICE
199902069 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERMEIDUNG DER single use
INGEKTIONVON MINCRITAETSTRAEGERN ING SUBSTRAT
199802072 MOS-Trangistor und Verfahren zu dassen Hersteliung. single use
199902076 FM-DEMQDU ATOR MIT KALIBRIERUNG AUF EIN BEALSCHM- dual uze
SIGNAL
199902077 Keinzidenz-Cemodulator aingle uso
199902078 ISOLIERENDES SUBSTRAT MIT PLANAREM FELDAUSTRITTS- dual use
BEREICH
199902079  Mehrkanal-MQSFET und Verfahren 2u sainer Harstellung. single use
199902082 HAETROGHADE DRAIN-EXTENSION FUER HV-TRANSISTOREN single use
INKOMBINIERTEN CMQS-LV/HV-TEGHNOLOGIEN
1994902083 MOBILER WERKSTUECKTRAEGER FUER DUENNE WAFER dunl Yse
199902084 integnere Schaltlung zur Detektion eines Enplangssignais single use
199902085 VERMINDERUNG VON MECHANISCHEM STRESS AUF HALB- dual use
LEITERSTRUKTUREN
199902086 Elektronischer Schaiter zum Schalten einer Last dual use
199802090 VERPQLSCHUTZ FUER LOGIKSCHALTUNGEN UND PROEET'S dual use
199902094 DEAM-Zellenanordnung und Varfahren zu deren Herstallung. single use
1999021058 UMSCHALTBARE AUSCANGEANPASSUNG FUER DUAL single use
BANDLEISTUNGSVERSTAERKER MIT SELBSTSPERKRENDER PIN
DI,
199902106  SPEICHERKONZERT MIT FLEXIBLEN SEKTORGROESSEN single use
199902116 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES single use
HALBLEITERKQERPERSMIT QUASI-VERTIKALEN
TRANSIETOREN MIT UNTERSCHIE..
199202117 Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Edeimetalischicht gingie use
199902118  FPhasenregelkreissystemn singie use
1999027121 PROGRAMMIERBARES PCM-FILTER single use
199902723 AVANLANCHEFENSTER TRENCH-MOS-TRANSISTOR MIT FELD-  dusal use
FLATTE Mt TRENGH
199902124 ECINRICHTUNG UND VERFAHREN 2UR UMBCHALTUNG duat use
VONUEBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN ZWISCHEN SPRAGCH-
UND ...
199802125 SPANNUNGEVERDOOPFLERSCHALTUNG FIER dual use
MEMRPHASIGEMOTORBRUECKE
Diege Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1888 aufgefihren Schutzrechtsfamiien, 7 EPCIC

korrigient um don Nachirag vorm 20, Dezembar 2009, Seita 167 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Antage D2 {(zingle use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihrte Schutzrecite gelten als rodt Wik zum 1. April 1999 von SAG in IFX pingebracht.

199902127 VERFAMREN UND BAUELEMENT MIT BE| NIEDRIGER TEMPE. singie use
RATUR THEF DHFFUNDIERTER FELDSTOPSCHIGHT

199902129 Verfahran zur Harstellung einer strukfurierten Schichi singla uso

199902132 Verfahren zur Herstellung einer nichtfiuechtigen Halbiloier- singlfe use
Speicherzelle mit separatem Tunnelfenster

199902136 HOHEN SICHERMEITSANFORDERUNGEN GENUEGENDE AN- dual use
DORDONUNG FUER SCHNELLEN ELEKTRISCH SCHREIBE- | ..

199902139  Integrigrter Speicher single use

199502142 GENERIERUNG VON TECHNOLOGIELNABHMAENGIGEN, single use
TEMPERA-TURKONSTANTEN UND
TEMPERATURPROPCORTIONALEN DC-...

199902145 Verfahren zur Herstellung ciner ferrpelektrischen Speicheranordnung  single use

199902146 RINGZELLE single use

129902147  Ladungspumpenschaliung, inshesondare fuer aine olaktrischa single use
Fhazenregelschigife

199902148 NEUE METHODE FUER EINEN 2-PUNKT MODULATOR dual use
ZURPHASEN/FREQUENZMODULATION EINER PLL (PHASE.).....

THI02150  Substral und Verlabiren zu dessen Hersteliung. single use

199902161 MOS-Transistor und Verfahren zu dessen Hersteflung sowic DRAM-  single use
Zelienanordnung und Varlahren zu daren Merstellung,

199902144 Verfahren zur Herstellung einer Efckirodo single tsc

139902164 Verfahren zur Herstellung von HOM-Sgeicherzallen single use

199902167  Intagrierle Schaliung mit ainer Decodareinheit gingle use

198802777 SELDBSTREDUNDANTE KONFIGURATION VON ELASHZELLEN gingle uze

199902180 Isolation von Gate-Eloktrodan und Haerstaliungavarfahren single uso

1999027190 MIKROWELLENUMSCHALTUNG HOHER GUETE FUEHE DIUAL- dual use
BAND-APPLIKATION VON LEISTUNGSVERS TAERKERN

1999027191 INTEGRIERTER LOOP-VERSTAERKER MIT single use
UMSCHALTBARENZEITKONSTANTEN

199902183 INTEGRIEATE SYSTEMAKTGENERIERUNG N (SDN UND dust use
XDSLADSL,SDSL VDSLHDSL) ARPPLIKATIONEN ZUR REALISIE

199902195  EIN ALTERNATIVES VERFAMAREN ZUR QRTHOGONALEN FRE- dual use
QUENZDIVISIONSMODULATION (OFDW)

199902197 Vorrichiung und Verahren zum Filtern eines einen digitalen dual uge
Datenstrom repraesentierenden Signals

199902198 SCHALTUNGSANCOHDNUNG UMSCHALTEARER gingle use
VERSTAERKERSTU-FEN MIT MINIMALER ANSCHLUSSANZAHL
BEI INTEGRATION

199802199 Verfahren zur Herstellung von Graeten fuer Speicherkondensaloren  single use

Diese Liste anthiit dle im Nachirag vorm 1. Juni 1699 sufgetinrtan Sehttsrachafamiien,
karrigior uen dan Nachtrag vom 20. Dazembar 2001,

von DEAM-Halblaiterspeichern,
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Kurztassung des Einbringungsvaertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Austege it Schuutzrectie gelten als mit Widiung zum 1. April 1899 von SAG in IFX glngebrucht.

nfinenn

199802201 QUADRICORRELATOR MIT OFFSETAUSGLEICH MIT HILFEEINER dual use
GYRATORSCHALTUNG

199902302 METHODS FOR REALISATION OF HIGHLY FLEXIBLE BUILT-IN- single use
SELF-TEST ON MEMORY SEMICONDUCTORS (METHO..)..

199902204 CQUADRICORRELATOR MIT OFFSETAUSGLEICH DURCH POLY- dual use
FHASEN-TIEFPASS

199902205 GESCHWINDIGKEITS- UND single use
PHASENBAUSCHOPTIMIERTERIPOLAR- NACH GMOS-
KONVERTERSTUFE

199902212 SCHALTUNGEANORDNUNG 2UR VERBESSERUNG DER singte use
SYNMMETRIEVON BOURCE-UND SINKSTROEMEN BE]
UNTERSCHIEDLI. ...

199502214 SELEBSTRALIBRIERENDE INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORD-  single use
MNUNG ZUR WANDLUNG VON DIFFERENTIELLEN IOW-5WING- .

189902216 MINIMALE SILIZIUM PACKAGING TECHNOLOGY single use

1989802217 QUADRQO MODULUS PRESCALER FUER PLL-SYNTHESIZER single use

199902222 EYNCHRONEMA, LADEBARER HOCHGESCHWINDIGKEITS- single uge
ZAEHLER

199902223 INTEGRIERTER FREQUENZSELEKTIVER NA, singla use
SYMMETRISCH, SCHALTBAR MIT KONSTANTER EIN - UND
ALBGANGSIM. .

199902225 Difforenrverstaeriker single use

199902226 ECL - MOS FEGELWANDLER single use

199902227 Varrichtung zur Erhoehung der Empfangbarkeit eines DOF-77-Signals single use

199902228 CHARGEPUMPSTUFE MIT OPTIMIERTEM AN- UND ABSCHALT-  dual use
VERHALTEN, SOWIE OPTIMIERTEM AUSSTEUERBEREIGH

199902229 MISCHER MIT SCHALTBARER LINEARITAET single uza

199902230 NICHTFLUECHTIGEHN SPEICHER MIT VAKUUMTUNNELKONTAKT single use

199802231 SPANNUNGSERKENNUNG IN EINEM ZUENDSYSTEM dual use

1989802235 PHOZESE ZUR HERSTELLUNG VON NICHT single use
FLUBCHTIGENSPEICHERN KOMBINIERT MIT FLUECHTIGEM
SFEICHERN....

189902238 Verfahren zur Herstellung von siliziarten Folysifiziomkontakten in single use
integrierten Halbleiterstrukiuren.

199902241 [EINSATZ DES CHIPKARTEN-INTERFACES ALS dual use
EINFACHETASTATUR FUER CHIFKARTEN

199802242 Nichtfluechline Halbleiter-Speicharzefe mit separatem Tunneifonstar  single use
und dazugenoeriges Herstellungsvertahren

199902255 Ferroglekirischer Transistor. single use

193802259 Speicharrelenanordnung. single use

Dieye Liste enthalt die Im Nachtrag vorm 1. Juni 1999 aufgefihiten Sehitzrechistamiion, ™ Bpc 1

korrigiart pn den Nachtrag vom 20. Dazemtiar 2001. Suaita 168 von 156
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetibrie Schutzeechie gelien ale mit Wirkung zum 1. Apedl 1869 von SAG In1FX eingebracht,

149802260 GANZFLACCHIGE NUTZUNG VON CHIPKABRTEN dual uze
FUERELEXKTRONISCHE SCHALTUNGEN

199902287 ABRUNDUNG DER AUSSCHALTFLANKE DURCHM dual use
ZUSAETZLICHENLEISTUNGS TRANSISTOR

199902290 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUS SCHAETZUNG VON VEH-  dual use
ZOEGERUNGEPARAMETER DIER KANALIMPULSANTWORT

199902294 PROTECTION OF REPROGRAMMARLE MEMORY duat use

199902295 SYNCHROMISATION DES SPRACHKANALS MIT DEM DATENKA-  dual use
NAL AUSGEHEND VON STANDARDTAKT 4.006MHZ AUF DIE.,

199902296 TSOP-Speicherchipgeacusaanordnung single use

199902299 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUM EMPFANG BANDGE.- dual uze
EFPHEIZTER SIGMNALE M MOBILFUNK

193902303 GESAMTARCHITEKTUR EINER KOMBINIERTEN DATEN/SPRACH- dual use
LINECARD

199802305  INTEGHATION DER DATEN-QSP STEUERDATEN IN DEN CON- dual use
TROLLDATENFLUSS ZUM CODEC

199902306 VERFAMREN UND ENRICHTUNG ZUR NEUARTIGEN BAND- dual use
SPREIZUNG BE| MEHRTEILNEHMERKOMMUNIKATIONS. .

199902308 SELF QIASED SUPER-DAC-ZELLE single use

199902309 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR SYNCHRONISATION dual use
FUERCODEMULTIPLEX-MOBILFUNK DER DRITTEN GENERATION

196902312 Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Signale  single use
mit automatischor ndoxiarung

184802315 Verfahren zur Herstellung eines Vertikal- single use
Halbleitertransistorbauslements und Vertikal-
Halbleitertransisiorbavelement.

199902118  Halbleiterbauelement, Verwendung dessetben und Verfahren zu single use
saingr Hergtellung,

189802319 ABGLEICHFREIER KOINZIDENZDEMODULATOR dual use

199902322  Abgleichfreier Demodutator fuer frequenzmodutierte Signale dual use

199902327 KONZEPT FUER VERSORGUNGSABHAENGIGE CHARGEPUMP  single use
EINER PLE

199902328 TESTFREUNDLICHER ENTWURF UND SCHUTZ VOR MANIPULA-  single use
TION VON GATTERN MIT SERIENSCHALTUNG VON P KANAL

199802329  Verahren zur Hersiellung zweier unterschiediich dotiortor gingie use
benachbarier Gebiete in ginem integrierten Halbleiter,

189802332  Nichtfluechtige Malblefferspelcherzelle und Verfahren zur Herstellung  single use
dersaiben.

1993023338 RANDASSCHLUSS VON dual use
LEISTUMNGSHALBLEITERBAUELEMENTENMITTELS VERTEILTER
INNERER UND ACUSSERER PONTL...

Diese iste enthiit die im Nachtrag vom 1, Juni 1998 aufgetiinrten Schutzrechmstamiion, UGS

korrigiornt um den Nachbag vom 20, Dezembeor 2001 .
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schulzrechte
A getitete Schutzeechte gelien el it Wikung > 1. Apdd 1999 von SAG in IFX singetracht,

18802340 Integrierter Halbleiterspeicher mil redundanten Eitheiten von single use
Speicherzelten und Vertahren zu seinem Betrieb

199902345  Integrierte Halbleiterschattung mit erhoehter Betriebsspannung single uze

199902350 SELBSTTEST FUER DIGITALFILTER single use

199902354 A HIGH PERFOBMENCE ADDER CEICLHT single use

199902357 INTELLIGENTE HALB-S8RUECKENKONFIGURATION AU dual use
EINEMCHIPTRAEGER

1998902373 Verfahren zur Beseitigung von Redepositionen auf einem Waler und  single uze
Wafor, der frei von Redepasitionen ist

189802378 CONSTHUCTING THE PHASE DETECTOR BY USING ONLY single use
ONECHARGE PUMP

199902380 Verfahren zur Hersteffung eines Halbleiterspeicherbauelements single use

1HEEG382 VERFAMAEN ZUR HERSTELLUNG EINER THENCH-MOS-TRAN. single use
SISTORZELLE MIT FELDPLATTE IM TRENCH

199902384 MOLDEN VON KERAMIK-SUBSTHATEN dual use

199902387 OHERELAECHENEMITTIERENDE OPTORLFKTEISCHE STRAHL-  dual use
CIUELLE 1N KUNSTSTOFFGESPRITZTER SMD-BAUWEISE

199802389 Fembedienungsanardnung, fernzubedienendes Geraet, dual use
Bedlenungsgeraet zum Fermnbediengn und Haushallsgerast

195902390 AUSLESEN 085 MARGIN-WERTES AUS single use
MNGCHTFLUECHTIGENSPEICHERZELLEN, WELCHE ALS
"BLECGTRICGAL FUSES" ...

199902391 VERFAHREN UND SCHALTUNGSTECHNISGHE dual use
IMPLEMENTIERLINGEINER BITFEHLERKORREKTUR MIT
MINIMAL EM FLAECHEN,.,

1989902396 UEBERTRAGUNG VON ZWET ANALOGEN ODER EINEM duaf uze
ISDNTEILNEHMER PARALLEL ZU ASDL LIGHT DURCH
NUTZUNG. ..

199902401  [OW STRESE WAFER MOUNTING (PREASSEMELY OF 300 single use
MMWAFERS AFTER BACKSIDE GRINDING BEFORE WAFER, ..

189502403 A PACKET SWITCHING SYSTEM WITH INPUT BUFFERING dual uze
ANMDVIRTUAL QUTPUT QUEUEING

199902406 VORFAHAEN UND EINRICHTUNG ZUR KOMBINIERTEN KANAL-  dual yse
SCHAETZUNG WM MOBILFUNK MIT CODEMULTIPLEX

199902407 KALIBRIERENDER ADC FUER VERSCHIEDENE REFEMENZ- dual use
SPANNUNGEN

1999024413 SUBQPTIMALES VERFAHREN ZUR ENTZERRUNG dual use
VONINTERSYMBOLINTERFERENZEN

199902414 VERFAMREN ZUR RATENKOMPATIBLEN PLINKTIERUNG dual use
BRISERIELL VERKETTETEN TURBO CODES

199902415 ZEMSCHALTUNG QOHNE EXTERNE KOMPONENTEN dual use
FUERINDLKTIVE LASTEN

Diese Liste enthlt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefihnen §ehiterechistamiien, 7 6pE I

korrigiort um dan Nachtrag vorm 20. Dazember 2001,
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (slngle use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetithrta Schutrrcide galben ale mit Widang 2o 1. Apcl 1909 von SAG i 1E£X eingabracht,

199802416 Kratzfeste Beschichiung fuer Hatbleilerbauelameante Singio use

199302418 RESTKLASSENBASIERTE MAC UNIT dual use

199902433 DESIGNMASSNAHMEN ZUR ERHOEHUNG DER sirgle use
KRATZFESTIGKEITFUER KAPAZITIVE SENSORPASSIVIERUNG

198402454 Verfahren rur biomefrischen Erkennung dual use

199902487 Verfahren zur biomelrischen Erkennung dusal e

199902459 Verfahren zur blomatrischen Erkennung dual use

198802460 Vorrichtung zur biomelrischen Erikennung chual use

199802484 GSPANNUNGSVERSORGUNG FUER INTEGRIERTE single use
SCHALTUNGENUEBER SPEZIELLE INPUTPING

199802475 Kontaktierung von Metalleiterbahnen eines integrierten Halbleiterchips single use

199902488 Empfangsverfahren und Empfaengeranordgnung fuer ein Duplex- dual use
Llebertragungssystom

1995902492 Verfahren zur Herstellung einer {solation single use

199902497 NEURE AETZE UND NASSCHEMISCHER AETZPRQZESS ZiM single tsg
AETZEN VON Bl HALTIGEN, FERROELERTRISCHEN . |, |

199902499 Mikroelektronischer Speicherkondensator und Verfahren 2u desgen single use
Herstelung

199802502 Uebertragung cines Musters hoher Strukiurdichie dursh muitiplo single use
Belichlung weniger dichler Teilrmustar

199902503 BESTIMMUNG VON DIELEKTRIZITAETSKONSTANTEN MITHILFE  single use
EINES CMOS-5ENSORS

199902504 CMOS-FEUCHTIGKEITSMESSER dual use

199902515 SYNTHESIZERKONZEPT MIT MERREREN LADUNGSPUMPEN dual use
UNDSCHLEFENFILTER

199802523 OVERHEAD TRANSPORT SYSTEM (OHT} VEHICLE FOR dual use
OPENCASSETTE TRANFPORT

199902527 Varfahren zur Strukturieruny einer organischen Antireflexionsschicht  single use

199902528 Astzprozess fuer eing Zweischicht-Metallisiorung single use

139902562 (adungspumpe single use

189902564 WANNEN- UND PROGRAMMIER-/ALOESCHKONMGURATION single use
FUERNVM-ZELLEN

199902565  Grinding Disk zum Konditionigren von CMP-Pads single use

199902568 EINRICHTUNG ZUM VERSCHIEREN DES single une
LASTABHAENGIGENFREQUENZGANGS VON
FREISCHWINGENDEN SCHALTNETZTE,,

189902570 Schwingungsireie Verrichiung zur Halbleiterbalichtung single use

199902582 SCHALTUNGSANORDNUNGEN ZUR VERMEIDUNG doual use
SCHAEDLICHERAUSWIRKUNGEN VON "STUCK AT FEHLERN
AUF SICHER....

Diese Liste enthilt dis im Nachtrag vom 1. Juri 1999 aufgefihinen Sehuterechmiamiien, 7 apaic

Korrigiort un den Nachtrag vom 20. Dezomber 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (slngle use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgefilhre Schutzrechte gelten als mit Wikung zum 1. Aprd 1989 vor SAG In IFX eingabracht.

199902584 SUBCARRIERERKENNUNG BEL SO 14443 TYPB MODULATIONS- singie use

VERFAFREN
199902685 Konlakto eines integrierten Halbleiterchips single ugo
1899902694 COMOS-NEIGUNGEMESSER single use

199902596 METHOD AND APPARATUS FOR INCREASING CODING EFFICI-  dual use
ENCY AND DECREASBING CODE SIZE USING DATA-ORDER....

199802698 OISPLAY IN CHIPKARTE dual use

199902608 Verfahren zur Herstellung einer mikroelekironischen Struktur gingle use

199802610 POWER-UND FLAECHENOPTIMIERTE CACHE ARCHITEKTUR single use

199902615 SYSTEM ZUR FEHLERERKENNUNG UND KORREKTUR IN dual use
EINEM"DECISION FEEDBACK/FEEDFORWARD EQUALIZER

199802617 VERLUSTLLIGTUNGSREDUKTION DURCH DIE ERZEUGUNG dual use
VONREGISTERN IN REKURSIVEN SCHALTUNGEN (DIGITAL..)...

198902628 Stacked Via mit besonders ausgebildetem Landing Pad fugr single use
integrierte Halbleiterstruikturen

199902638 ENFERNUNG VON RESTEN EINER GEAETZTEN SCHICHT single use
(SPACER) SELEKTIV ZU NICHT GEEATZTEN BEREICHEN.,

199902647 Elektronische Schaltung mit ferroelekdrischen Flipflops. single use

199902650 Schalwngsanordnung und Verfahren zum Bewerten von Kapazitagten, single uge

199802651 Treiberschaltung und Verfahren zum Befreiben einer singie use
Treiberschaltung.

199802653 Stromquelle fuer nisdrige Betricbsspannungen mit hohem single use
Ausgangswiclarstand,

199902656 Speicher mit Grabenkondeneator und Auswahitransistor ung eingle uze
Varfahren zu sginer Herstellung

199802658 Epitaxieschicht und Verfahren zu inrer Merstelliung single use

1999402659 Verfahren zur Hersteflung integrierter Sensoren single use

199902664 FINGERPRINT-SENSOR ZUR BIOMETRISCHEN dual uge
VERTIKATION BESTEHEND AUS EINEM PASSIVEN SENSOR-
ARRAY, HERG...

199902666 FUNKTIONSCZEWEITERUNG VON HALBLEITERCHIPS dual use
DURCHAUFBRINGEN LEITENDER SCHICHTEN NACH DEM SiL...

1999026689 CHIPKARTEN - MODUL dual use

199902671 Schaltung und Verfahren zur Sicherung elekironischer Vorrichtungen  dual use

199902672 CHIPKARTE MIT SPULE UM LOCH dual Use

199902673  Verfahren zur Herstelflung eines HF-FET und HF-FET single use

199802674  Schallungsanordnung und Verfahren zu deran Herstallung. single use

1999026584 Floating-Gate-Speicherzella singie uog

Diege Liste anthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1699 aufgefihnen Schutzrechtstamiien, 7 &6 i¢

Korrigier urn dan Nachirag vormn 20. Dazember 2001, Seita 173 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechta

Aurgatlhre Schummrechie gpelteo alz mit Wikaung zuer 1. Apcll 1898 voa SAG In IFX pingebracht,

inflnson
R Ry P

199902685 SCHALTUNG ZUR ERMOEHMUNG DER VERPOLFESTIGKEIT dual use
VONLEISTUNGSSCOMALTERN MIT OHMSCHER UND AUCH
INDUK....
199902687 CHIPFEHLERANALYSE MIT OCDS UND SCAN CHAING single use
199802686 STROEMUNGSHEINIGUNG FUER STENGILMASKEN single use
199902704 Verfahren zur Herstellung einer DRAM-Zetlenanordriung. single use

199802707 Verfahren zur Bestimmung von Daten fuar gine Maske sowie dessen  single use
Verwendung xur Horgtaltung einer Maske sowia zur Harstellung siner
integrierten Schahung,

199902711 Halbleiterbayelement als Verzoegerungselement und Verwendung single use
eines Halbleiterbauelementes

199902713 Fommunikationssyalem mit Kemmunikationsnetr und dual use
informationsempiaenger und einzelngr Informationsemptaenger

192902736 Verfahren zum Pusitiorieren einer Marke auf einem wenigstens zwei  dual use
Schaltlaechen aufwalsendan Bildschirm

199902741 VERFAHBREN ZUM VERGLEICH VOIN MASKENDATEN dual usc
INTEGRIERTER SCHALTUNGEN MIT MILFC TINECS RECHNERS

199802743 Gpeicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Eetrieb. single use

1899902747 VERFAHREN UND BAUELEMENT WIT single use
TEILKOMPENS IEATERAKTIVER ZONE

189902748 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG HOCHVOLTTAUGLICHER single use
RAND-ABSCHLUESSE AUF NAGCH DEM PRINZIF DER
LATERALEMN ...

199802750 Kommunikationssystem und entsprechender Empfaenger dual use

199802760 Integrierle Schallungsanordnung mit mindestens einem Kondensator  single use
und Veriahren zu deren Herstollung.

1899902764 EMV- UND LEISTUNGSOPTIMIERTE SIGNALTREIBER dual use
199302766 Haibleiterbauelement fuer hohe Sperrspannungen bei gleichzeitig single use
niedrigem Einzchaltwiderstand und Vertahren zu dessen Herstellung
1899902768 (QLAL-CHIF HOCHSTROM-BRUECKE single use

199802770 SCHNELLER QUERSTROMFREIER GATE-TREIBER dual use

199902778 MOS-Transistor und Verfahren zu dessen Herslellung. singlc use

199902779 SOLAH DRIVEN VEHICLE FOR OVERMEAD TRANSPORTIOHT) dual use
VEHICLE

199902788 GITFEHULERRATEM-SCHAETZUNG AUS SOFTINFORMATION chual use

199902800 STRUKTURIERUNG VON PUNKTFOERMIGER single use
STRUKTURENMINIMALER GROESSE MITTELS CHROMLOSER
PHASENMASKEN

189802807 Vertikalresonator-Laserdiode mit einer Schulzachicht auf dem single wse

Auskappeaifenstay

Diese Liste enthilt die im Nachirag vom 1. Juni 19998 acfgefinrten Schutzrechisfamiion, " " EEE 10
korrigion wm den Nachirag vom 20, Derember 2001, Soite 174 von 186
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (aingle use) und D3I (dual use) Schutzrechte
Autoetitets Schutmchte golen ol wdt Widosg 2o 1. Apedl 1929 vort SAG in IFX eingebrache.

199802803 Grabenkondengator mit Kondensalorelekiroden und entsprechendes  single use
Herstellungsverfabren

199902806  Speicher mit isolationsgraben zu seiner Herstellung single ugo

199902809 PROBGING SIGNAL GENERATION AND DETECTION dual use
TECHMNIQUESFOR NON- LINEARITY MEASUREMENT

199902810 VERBESSERUNG DER BENETZUNGSFARHIGKE!T VON LOTKU-  single use
GELN AUF FBGA PADKAGE MITTELS EINES OPTIMIERTEN...

1994902814 USB-ENDGERAETE-FPOWER-MANAGEMENT-SYSTEM dual use

199902814 Integriariar Speicher mit zwei Burstbatriebsarien single use

199902818 INTEGRIERTE SPULEN MIT single use
REDUZIERTERSUBSTRATANKOPPLUNG

198802826 Sirukiurierung von Kontakifiaechen in Mehriagen-Metallisierungen single use

1898802827 GLLBSTJUSTIERTER WANNENKONTAKT DURCH NACHBEHAND- single use
LUNG DER IMPLANTATIONSMASKEN

199902832 SCHUTZRING BE! ELEKTRQSTATISCHEN ENTLADUNGEN single uae

199502835

AKTIVE LINGENSUSTAGE AN EINEM
ORTISCHENEMPEFAENGERBAUTEIL (Z.B. INFRARCT FIN-FD)

single use

199902838 PARABCOLISCHE UMIENKORPTIK FUER single use
MAGNETOOPTISCHESCHREIB-UND LESEKOEPFE

189902844 Abschieidung verschiedener Untergrundschichten fuer aefektives single use
Schichtwachstum in der Halbleiterfotigung

199902857 Verfatwren zur Herstellung eines irntegrierten Leistungsschalireizes single use

199902863 Verfahren zur Herstellung einer Maskenschicht mit Oefinungen gingle use
verkleinerier Breite

199902870 REGELUNG DER BELICHTUNGSPARAMETEH IN single use
DERMALBLEITERFERTIGUNG

1899902874 PASSIVE PIXELZELLE FUER HOCHAUFLOESENDE UND PREIS-  single uze
GUENETIGE CMOS-KAMERAS

1899902885 NICHTHFLUECHTIGE SPEICHERSCHALTUNGSANORDNUNG MIT  single use
EiNER POLYSILEBENE UND VERBESSERTE SHALLOW. ..

199902889 Verfahren zum Strukiurieren giner Metallschichl in der single use
Haiblaltarfartigung

199902896 HALBBRUECKENZELLE MIT SOURCE-DQWN LOW-SIDE-SCHAL-  single use
TER

199902898 DUENNALM-KONDENSATOREN FUER SYSTEM ON CARD (S0C)  dual use

199902914  INSTRUCTION SET WTH BRANCH PREDICTION dual uge

193902920 HKONDENSATOREN HOHER SPEZIFISCHER KAPAZITAET singla use
FUERINTEGRIERTE SCHALTUNGEN

199902940 Bestirmmung der Stasrke der Haftung einer Lackschich! auf einer zu  single use
strukturerenden Schicht elner imegrierten MHaibleiterschattiung

199902343 DETECTION LAYER FUER IN-SITU ENDPUNKTERKENNUNG dual use

Diese Liste enthélt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefihrten Schutzrechtstamilien,  CPCIC

karrigiant um den Nachirag vom 20, Dazernber 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgeflihre Schutzechte golen ate mit Wirkung o 1, Apeil 1989 won SAG In IFX elngebracht,

1989029584 Magnetoresistiver Schreib/Lege-Speicher sowie Verfahren zum gingle use
Beachroiben und Auslesen eines solchen Speichers,
199902962 WVERFAHRAEN UND EINFICHTUMNG ZUR REALISIERUING dual use

VOMUNGLEICHEM FEHLERSCHUTZ IN
NACGHRIGH TENUEBERTRALG...

199902964 DOQUBLE MEMORY CHIF SCALE PACKAGE dual use

199902973 EINRICHTUNG ZUR SPEKTRALEN FORMUNG EINES SENDESIG  dual use
NALS IM TRANSMITTER-PEAD

199902976 BUS HANDSHAKE dual use

199902996 Anardnung mit Bildeensoran, single uso

1999023997 Grabenkendensator und Verfahren zu seiner Herstellung single use

199803144 Herstellung von Kationgnaustauschermembran-Duennschichien dual use

1899903279 VERWENDUNG VON BOTTOMRESISTMATERIALIEN FUER dual use
DIEZWEILAGENRESISTTECHNIK MIT CHEMISCH VERSTAER-...

199903304 Slreusirahionraster, insbesondere fuer sine medizintache dual use

RBoentgeneinrichtung, sowie Vearlahren zur Bestimmung der Lage der
Absomptionseleameanta aities Streustrahlenrasters

199803350 Verfahren zum Einbringen vor Schiitzen in Siliziumscheiben dual uge
199903594 KONTAKTFREIE DEFERKTANALYSE AN HALBLEITER-SCHEIBEN single use
199904003 Mehrkanalige oplische Baugruppe single use
199904008 Kopplungsieil single use
1999044018  Abschiussanordnung fuer gin Ende eines oplischen Kabels single use
199904019 Halter single uso
199304020 Kopplungshueise singie use
199904023 Laufzellenhomogenisiertes Lichtwellenleiterkabe! und Verfahron single use
zudessen Herstellung
199904032 Verfahren und Giessform zum Harstellan oinos single uce
elektrooptischeniModuls und elekirooptisches Modul
199804035 Optischer Verbinder und Verbindung single use
199904036 Elekirooplisches Modul single uoe
199904044 Sendeanordnung single use
189904070 SMD-PAROLL singia use
199904076  Verfahren zum Erecugen von Lotkontakien fuer elekirische dual use

Bauelemants
199904090 Verfahren zum Reinigen eines eingn Fremdstoff enthattenden Gases  dual use

193804106  Graifwarkzeug mil ainer Haklevorrichtung fuer alskironizsche dual uge
Baualamenta
195904109 KONZEPT FUER DEN ELEKTRONISCHEN ABGLEICH single use
VONLASERTREIBERSCHALTUNGEN.
Diese Liste enthilt die im Nachtrag vorm 1. Juni 1998 auigefinrten Schutzrechsfamiien, 78R8 I8
karrigiart um gen Machtrag vom 20. Dazembar 20071, Seoita 176 van 186
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BRETSCHNEIDER COMPANY : C/0 MORRISBON % FOERSTER LLP

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrachte
Atgetlbrte Schutzmeche geten ale it Witkuog zom 1. April 1999 wont SAG In IFX eingebracht.

Infinasn

199804119 QPTISCHES SENDE- UND EMPFANGSMODUL, single use

199504122 Verfahren zum elekirlschen Varbinden von Kontaktanschiussflaochan dual use
von elekirischen Bauelementon mit Kontakiftaschen giner
gedruckienl.eiterplatie

199904145 ANORDNUNG ZUR QPTISCHEN KOQPPELUNG VON LICHTLEITER- single use
FASERN MIT SCHRAEGEN STIRNFLAECHEN IN EINER V-NLUIT.

199904153 SCHALTUNG ZUM AUSGLEIGH VON single use
UNTERSCHIERLICHENVERZOEGERUNGEN ALIF PARALLELEN
QOFTISCHEN ...

199904155 QFTISCHER STECKVERBINDER. single use

199804175 SCHALTUNGSANORDNUNG EINES LASERTREIBERS, Singie use
WELCHEDRE! REGELMECHANISMEN VEREINIGT ..,

198904176 TAKTRUECKGEWINNUNG UND DATENENTSOMEIDER FUER dual use
HOREDATENRATEN.

199904230 GEHAEUSTER ELEKTROOPTISCHER UND/ODER OPTOELEK- dual use
TRISCHER WANDLER UND VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG ...

199904232 REGELUNG UND UEBERWACHUNG DER OPTISCHEN single use
AUSGANGS- LEISTUNG PARALLELER MIT SENDEDIODEN-

ARRAYS ..

1994047017  Rekonfigurierbares Gate-Array single use

1984904715 PHASENMASKEN - OFTIMIERUNG BE DER LAYOUT-KOM- single use
FPARKTIERUNG

199504724 DOEEF TRENCH CAPACITOR WITH HIGH EFSILON NQDE DIE- singie une
ELECTRIC AMND LOW RESISTANCE ELECTRODE MATERIAL

199904730 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR DIGITALEN dual use
ERSEUSUNGVON SPREIZMODULATION FUER
MOBILFUNKSYSTEME

199904737 EMV-OFTIMIEATES IC-VERSORGLUNGSKONZERT dual uge

199904750 REFERENISPANNUNGIERZEUGUNG UND dual use
SPANNUNGSREGLER MITSEMR NIEDRIGEM
VERSORGUMNGESSTROM

199904759  Varfahiran und Schaltungsanardnung 2um Bawerten das single use
Informationsgehalts einer Speicherzelle.

199904781 integrierter dynamizscher Halbleiterspeicher mit redundanten Einheitent single uge
von Speicherzelien und Verfahren zur Selbstreparatur

199905005  Verfahren zur Umsetzung von Schnifisielfendefinitionen und duat use
Zwischenformattabeile dafuer.

199905007  EN MULTITHREADING NETWORK PROCESSOR MIT dual use
BEPARATEMBUS FUER DATENTRANSFER UND
PROTOKOLLVERARBEITUNG

199905009 Optosiekironisches, bidirektiohales Sande- und Empfangstmodul in single use
Leadframe-Technik

Digse Liste orhalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1989 aufgefiihrten Schutzrechtsfamilien, GRS IS

korrigien um dan Nachireg vom 20. Dezomber 2001.
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Kurzfassung des Einbringunygsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Acfgatiltute Schutzrechie gelten als mit Wiy zum 1. April 1999 von SAG i IFX wimgetracht,

Infineen

199905011 BEFEMHLSSATZ FUEH SFLITT UND MERGE VON BITFELDERN dual Lise

199905018 RKRECEPTACLE-BAUFORM MIT PRAEZISE EINSTELLBARER £IN-  single use
KOPFLUMNG

199505020 PARTIONIERUNG EINER SENDEEINFICHTUNG FUER GODE- dual use
MULTIPLEX-MOBILFUNK DER DRITTEN GENERATION

199805023 KOMPENSERTER HV-MOSFET MIT BANDINJEKTOR single use

199905026 CORDIC- BASED FREQUENCY CORRECTION FOR dua! uze
TRANSCEIVERUBING LOW OSCILLATOR

199805031 Speicheranordnung single use

189905032 BEGRENZUNG DLH AUSGANGSLEISTUNG EINES SYNCHRONE-  dual use
SIERBAREN SCHALTNETZTEILES

1899905034 FEALISIERUNG TIEFDIFFUNDIERTER N-GERIETE single use

189805036  Asteverfabren fuer Dual-Damascene Anwendungen singla use

199905038 DIFFUSIONSSPERRE BE!I EFOXY CHIFKARTENMODULTRAEGES- dual use
BAENDER

199905054 FPGA-Zolle single use

1849905045 KURZSCHLUSSSTROM ROBUSTER COOLMOS dual use

199905058 Schichterzaugungsverfahran bei der Herstellung eines singple uca
Haibigiterbauelements und Malbleiterbauelement

1899905061 Orehratenzensor, single use

199905063 Kapazitiv messander Sensor und Anardnung. single use

193905075 ULTRA LOW POWER/HIGH PERFORMANCE SENSE single yse
AMELIEIERFUER My

199905077  Integrierte Schaliung mit Regelung der Eingatzapannungen ihrer single use
Transisioren

189805078 Verfahren zur Aeinigung einer monokristallinen Silizium- singie use
Halbleiteracheibe

189905122 1. OPTIMIERUNG DES STACKZUGRIFFES AUF AKKL, . .2 single use
AKKUMULATORKEMNMUNG FUER VERSCHIEDRENE QPER. ..

199905137 BIDIRECKTIONALER IMPULSGERER dual uge

189905140 Anlage zur Bearbeiung von Wafern single use

199905164 SYNCHRONISATIONSSCHAL TUNG MIT dual use
FPROGRAMMICRBAREMOZILLATOREN ZUR ZUFAELLIGEN
LAUFZEITSTEUERUNG VON.

1999058168 Blockverschluesselungsverfahren zur Datenverschlussselung mittels  dual use
Feistol-Netzwerken

199905171 Cchokompensationsvorrichiung single use

189805177 VERHINDERUNG DES LATCHUPS DES PARASITAERER BIPQ- single yse
LARTHANSISTORS BE! LATERALEN P-MOS, N-MOS-TRANS

199905196 TEST SHELL FOR MACRQS gingle use

Diese Liste enthalt die im Nachrag vom 1. Juni 1999 aufgefiniten Schutzrechtstamiien,  CRGIG

karrigiart um den Nachirag vom 20. Deazermber 2001, Beite 178 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 {single use) und D3 (dual use} Schutzrechte
Arstgetlbete Schutrmecheo goetben aly colt Wikuiesy 2um 1. April 1998 von SAG In IFX, eingahbracht.

Infineon

1989805205 Anordnung fuer Hochleistungslaser. singie use

199905221 BESTIMMUNG DER RELATIVEN POSITION MIT HILFE duaf use
EINESCMOS-SENSORS

199805226 Verfahren zur Verwendung eines auf Frequenzmoduiation dual uge
basierenden Transgeivers fuer mit einem Sprespektrumveriahren
kodierte Signalc

199905227 SONOS-FLASH/A-EEFROM MIT TITANOXID ("50TO5") single use

189905230 Elektronisches Bauefement ung Verfahren zum Schuetzen einer in single uso
dem Bavelement enthaitenen imegrierten Schattung

199905236 ORAM-Zellenanerdnung und Verlahren zu deren Herstollung. gingle use

189905241  Mulli-Chipmodul dual use

1994205245 Schaitungsanordnung zur Versorgung einer elekirischen Last mit dual use
elekirischer Letstung

198805262 VERFAMRBEN ZUR AUSGABE VON UMGEBUNGSEEDINGUNGEN  dual usa

199805276 SICHERES MSCHALTEN DER M- single use
ENDSTUFENSPEISESPANNUNGBE! MEHRFREQUENZ-
FERNSEHGERARTEN ODER MULTISYSNG.

1996905277 CURRENT SENSE AMPLIFIER IN MOS SPEICHERN single use

198906287 VERFARHREN UND VORRICHTUNG ZUR OPTIMALEN cual use
SIMULTANENDARSTELLUNG VON VIDED UND GRAFIKDATEN

1998905307 RETHOGRADES KOLLEKTORPROFIL ZUR QPTIMIERUNG single use
VONINTEGRIERTEN HFE-TRANSIBTOREN

199905312 OBRAM Zellanordnung und Verfahren zu deren Herstellung single use

199805313 Varfahren zur Herstellung aines farroalokirischen Kondensators und  single use
farroalakirischear Kondensator

199905318 ERHOEHUNG DER SICHERHEIT DER DATEN IN EINEM DREI- sl yee
CHMENSIONALEN CHIP DURCH VERTEILUNG DER INFORM...,

199905317  AUSFAHRBARER FT SENSOR M GEMAEUSEFORMAT dual use
FOMOIATYP 1 QDDER TYFP 2

199905328 FREIGABEVERFAHREN single wse

199905329 VERGROESSERUNG DER KOPPELKAPAZITAET BEl ELEKTRI- single use
SCHEN DIFOLEN

199905336 SQLERUCHSTELLEN IM MODUL single use

199905339 ODRSIGNAENDERUNG FUER DIFFUSIONSPROGRAMMIERTES single use
ROMBE| G8N-TECHNOLOGIE

199905352 VERBESSEATE DYNAMISCHE SPEICHERUNG [N CMOS-LOGIK- singlo use
TECHMNOLOGIE

199905358 Lithographicverfahren und Maske 2u dessen Durchfuchrung. single use

193805359 VERFAMHREN ZUR SICHERUNG VON duai use
WERTSCHAFTETENINFORMATIONEN

Diese Liste enthilt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgetihrten Schutrrechtsi; CrRGIC

Korrigiert um dan Nachtag vom 20, Dezernber 2001. Saqite 179 von 186
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Kurzfassung dos Einbringungsvertirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use} und D3 (dual use) Schutzrechte
Avtope it Scluteoochin ol i colt Wikoerey soen 1, Apedl 1998 vorr SAG In 1EX abymebracht,

199805363  Herstellungsverfahron ainer oxidationsgeschuetztan Eleklrods fuear single use
airie kapazitive Elekirodoningiur,

199905370 Verahren zur Marstellung ainar Metalischich? mil einer vorgegebanen  single use
Dicke.

194905374 Mikroelekironische Struktur und Verfahren zu degsen Hersteilung. single use

199905379 AKTIVE LATCH-UP SCHUTZSCHALTUNG single use

199905393 ABSICHERUNG DES KOMKREKTEN single use
TEILUNGEVERHAELTNISSESFUER STROMSPIEGELSENSOREN

199905395 Laterales Mochvoll-Halblaiterbauelament mit reduzigrtem spezifischen single use
Linsehalbwidarstand

199904870  Verfahren zur Herstellung einer Struktur in einem Sabstrat mittels single yse
einer Harmashke,

1939058811 Verfahwen zur Herstellung einer Hartmaske single use

199905842 VERFAHREN UND ANQRONUNG ZUR KOMPENSATION VON dual use
ECHOSBE! DER DISKRETEN MULTITONMODULATION

199905849 MODELLIERBARER FOLIENSENSOR dual use

199905853 FBGA-GEHMAUUSE MIT RAHMEN ALS HAETSINK dual use

1899805856 Datenspeicher und Yerfahren single use

199906864  integrigriar dynamischer Haibleiterspeicher mit zeitlich gestevertem  single use
Lespzugriff

199905865 INTEGRIEATER FOLYWIDERSTAND MIT GERINGEM PLATZBE-  single use
DARFE

199905880 Prozessanfage und Prozessverfahren zur Mentage von Leadfirams dual tse

199905884 Verfahren zum Schaetzon dos Fregquenzvarsatzes eines CPFEK- singlo use
Signalg

199905888 SPULENANORONUNG UND BETRIEBSWEISE FUER dual use
GROSSEAREICHWEITE BE! INDUKTIVEN SYSTEMEN

139905891  Nichtfvechtige NOR-Hatblelterspeichereinnchtung ung Verfahren 2y gingle use
deren Programmierung

199905892 Anordnung und Verfahren zur Kontaktierung van Schaltkreisen duat use

193905900 MONITORING OF ARCING WITH INLINE EQUIFMENT DATA single yse

199205923 VERTIKALE DYNAMIGCOHE SELBSTVERSTAERKENDE single use
SPEICHER- ZELLE MIT GERINGEM FLAFEGHENREDARF

1934905964 Verfafren zur Herstelfung eines Ball-Grid-Arsy-Qehseuses und Ball-  single use
Girick-Array-Gahasuse

199807405 improved Contact And Deep Trench Patterning singla uze

199907418  Systemn and Mathod For Determining Yield Impact For Semiconductor single use
Devices

189907421 SPEED URF OF VITERB!I DECODING BY MEANS OF PARALLELISM  single use

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1, Juni 1999 aufgefihnien Schutzrechistamilen, CPGTIE

korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dozeambar 2001,
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechts

Apstoptiideee Sohutsoeolts goltso aig it Widing zom 4. Aprll 1999 von SAG in IFX elngetracht.

199907427 SYSTEM AND METHOD FOR NOISE CANCELLING IN A CMOS single use
IMAGE SENSOR

199907438 ON-CHIP DEBUG SYSTEM single use

199907440 Improved Sense Amplifier Single use

199907441 Improved Driver Cirouit single use

199807443 Light Absorption Layer On Top Of Damascen Al Fuse Structures single use

199807445 Delay-Locked-Loop (DLL) Having Symmetrical Rising And Falting singie use
Clock Edge Type Bolays

193807447 Formation Of Contrefled Tranch Tap Isolation Layers For Vertical single use
Transistors

199907451 FIELD-SHIELD-TRENCH ISOLATION FOR GIGABIT DRAMS single usze

19498074582 SHOPRER PROXIMITY SENSOR AND MESSAGE INITIATION duat uze

199907457 Hierarghical Frefeten in DHAM single use

199907458 Lynamic Logic Circuit aingle use

199507480 Improved Top Layer Imaging Lithegraphy For Semiconductor single use
Processing

199907461 CORRELATION BASED OPTICAL RANGING AND PEROXIMITY duat use
DETECTOR

199907465 USE OF DUMMY POLY SPACERS AND DIVOT FiLL TECHNIQUES  single use
FORDT-ALLIGNED PROCESSING AFTER 8T FORMATION FOR
ADVANCELDEER TRENCH CAPACITOR DRAMS

199907487  Verical Fuse And Mathod OF Fabrication single uce

199807468 Crack Stop Between Meighboring Fuses For Frotection From Euce single use
Blow Damage

199907472 An improved Systom And Mothod For Autormated Dofact inspection single use
Of Photomasks

199907482 Dual Work Function CMO5E Device gingle use

199907484 Method For Connecting Portions Within A Semiconductor Device single use

18959807490 Synchronized Data Capturing Circuits Using Reduced Voltage Levels  single use
And Methods Therefor

1994907491 Curent Source single use

199907492 Timer Circult For Data Synchronization single use

199807494 Exirysion Enhancod Mask For improving Window single use

199807498 improved CMP Uniformity single use

199907501 Memory Gell Layout For Reduced {nteraction Between Storage Nodes  single use
And Trangistarz

199907606 HMigh-Performance ORAM And Mathod OF Manufacture single use

199807508  improved Skew Pointar Generation single use

199807508  Frequency Flange Trimming For A Delay Ling single use

Diege Liste anthilt die im Nachtrag vomn 1. Juni 1999 aufgefinnen Schutzrechtstamitien. OGP IS

korrigiart wnn don Nachtrag »om 20, Dezermboer 2001, Saitg 151 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aritgge flibrie Schutzrechts gelien ale rmit Widuog zum 1. April 1988 von SAG i 1EX singubracht,

199907511 Capacilor Tranch-Top Diglectric For Satf-Aligned Device Isolation single use

198807612  Dynamic Random Access Memory single use

199907514 Semiconductor Structures And Manufacturing Methads sirggle usoe

199907518 In-Situ Methad For Preparing And Highlighting Of Delects Far Failure  single use
Anatysis

1994807528 Stacked Capacitor Memory Celf And Method Of Manufaciure single use

199907528 System And Method For Componsating Wafer Parametars singla use

199807531 System And Method For A Duat Bangwidth Capacitor Mulliplying Filter single use

199907532 Pulse Width Detection single use

199907533  Syslem And Method For Heducing Corner Rounding in Mask single use
Fabrication

199907534 Synchronization Scheme For Multiple Chip Configurations With Orie  gingle use
vCoO

199907536 Method Of improving The Etch Resistance Of Chemically Ampiified  single use
Photoresists By Introducing Silicon Aftar Pattarning

199907566 Shallow Trench isolation ($T1) With Bilayer Of Oxide-Nitride For VLS single use
Applications

159907567  Improved Fracass For Buried-Strap Seif-Aligned To Deep Storage single use
Tranch

199907568 Dynarnic-Latch-Receiver With Seli-Meset Pointer gingle use

199907569 Manufacturing of Cavity-Fuses on GO Level single use

199907570 Metal Wire Fuse Structure With Cavity single use

189807571 AIR GAP BETWEEN FUSES TO CONFINE PASSIVATION single use
CRAGKING DURING LASER FUBING

1994807621 Non-Destruclive Method And Device For Measuring The Depth Of A single use
Reacasgad Material

199908001  Integriertor Schaltkreis single uap

199808002 Farligungsaniage single uso

199908007 Lesegeraet fuer fragbare Datentracger singie use

199908011 Analoges Echofilter dual use

199908014  Vorrichiung und Verlahren zur Geraeuschunierdrueckung il use
inFarnsprecheinrichiungean

199908026 Verfahren zum Verbinden elnes Anschiusedrahtes mit einerm dual use
Anzchussrontakt eineg integriectan Schaltkreises,

199908027  Elekirische Schaltung sowie Vedshren zu deren Hersteliung. single usc

199808029 Baualernont, single use

189808041 ULTRAFLAGHE KAMEBA ZUR INTEGRATION IN dual use
CHIPKARTENUND ANDERE MOBILE GERAETE SOWIE 2UR
UNALFFAELL....

Diese Liste enthalt die Im Nachirag vom 1. Juni 1968 atfgefiihrten Schutzrechstamilion, TUERCE

korrigiert um dan Naghtrag vom 20. Dezomber 2001,
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetihrte Schutzrechie gelen als it Widirsg zuem 1. April 1988 von SAG In IFX aingubrache,

1985808050 LEITSTAND single use
199908051 FLAECHENDECKENDES TRANSPORTSYSTEM single use
1993908052 MODULARES FERTIGUNGSZELLENKONZEPT single uso
199808053 AMPELPRINZIP single uso
1999080463 VARIABLE LOSGROESSE IN DER FERTIGUNG single use
1999080689 FREQUENCY HOPPING STRATEGIES FOR WDCT dual uce

199908072 RECONFIGURABLE RISC (RRISC-ARCHITEKTUR) single use
199908083 Clekinsch-mechanische Verbindung zwischen alekironischen dual use

Schaltungssystemen und Substraten sowie Verdahren 2u deren
Herstellung.,

199808084  Loetmitta! zu Verwendung bei Diffusionsioetprozessen sowia dual use

Verfahren zur Hersteliung von Loetverbindungen unler Verwendung
des Locwmninels.

189908084 UNIVERSAL CONFIGURABLE BLOGKS singie use

199902096 Arrangement and meathod for tnanually moving a container far single uze
storingobjects through an environment

199908102 Mechanischer Hesonator fuer Rotationssensor dual use

199808107  Eventschodulor und Voerfahren zur Zerfegung von ereignisorientiortom  dual use
Programmaode.

199908117 KUEMLUNG VON EINZELNEN BLOBECKEN EINES 1IC5 dual use

199808152 Methode rur Auarichlung der Pofarisation von ferroeleklrischen single use

Matarialion, ingbazondere 58T

200001002 VERPFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES LEITBAHN- UND KON-  single use
TAKTSYSTEMS FUER INTEGRIERTE SCHALTKREISE MIT ...

2000070086 LEDERWINDUNG VON CHIPFLAECHEN-LIMITIERUNGEN dual use
DLURCHDREIDNMENSIONALE INTEGRATION

2000071007 JUSTIERAMARKE FUER METALLEBENEN dual uce

200001008 STROMPROFIL-VERSCHLEERUNG BEI CACHE-ZUGRIFFEN single use
INSICHERMEITS-ICS

200001011 CHIP IDENTIFICATION SYSTEM (EINDEUTIC IDENTIF- dual use
ZIERBARER CHIP) "CHIP MIT FINGERABDEUCK!

200001032 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR AKOUISITION dual use
VONBANDQESPREIZTEN SIGNALEN M MOBILFLNK

200001035 HETEROSTRUKTUR-IGEBT MIT NIEDRIGER single usg
DURCHLASSSPANNUING

200001037 Vorfahren und Schaltungsanordnung zur Grafikdarsteliung, single use
insbesondere in ¢inem digitalen Femsehgeraet

2000071038 TECOHMNOLOGIEABHAENQIGE KOFPELELEMENTE FUER singie use
MIXEDSIGNAL-ANALOG/DIGITALKOPPLUNG

200001058 SCHALTHNETZTEIL-BURSTRBETRIER MIT RUBCKMELDUNG sINgie use

Diuse Liste enthilt die im Nachtrag vomn 1. Juni 1999 aufgetinnen Sehutzrechtstamiien, 7 8REC

korrigiart urm den Nachtrog vem 20, Dezembar 2001, Geite 183 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aufgetiibrie Schutzeechie gelien als it Widag zuee 1. April 1889 von SAG in IFX singatirache,

korrigiert um den Nachirag vom 20, Dagarmbgr 2001,
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200001059 LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT AKTIVER single use
ZENERUNGBEI DEM DIE DURCHBRUCHSPANNUNG
UNABHAENGIG VON....

200001073 SCHUTIVORRICHTUNG GEGEN STATISTIDUHE ANALYSEN single yse
BEISICHERHEITSSENSTTIVEN OPERATIONEN

200001077 UEBERTRAGUNG VON ZUFALLSZAHLEN SOLANGE SIGNAL- dual use
LEITUNGEN ZUR UEBERTRAGLING NICHT GEMUTZT WERDEN

200001083 ANLAUFSCHALTUNG FUER DAR single usea
PROZESSORGESTEUERTESCHALTNETZTEIL

200001090 VERFAHREN UND RINRICHTUNG ZUR LEISTUNGSREGELUNG dual use
INMOBIHLFUNKSYSTEMEN MIT CODEMULTIFLEX

2000010894 OPFPTISCHES S8MD WT UP-SIDE-DOWN single use
MONTIERTENSUBMOUNTS.

ZO0001 089 VORRICHTUNG ZUR ERFAGSUNG BINES DREHWINKELS dual use
MITBELIEBIG GROSSER PRAEZISSION BZW.ZUR
UMWANDLUNG...

200001107 DOUBLE-HEATSINK-DIODE 1M SMD-GEHAEUSE eingle usea

200001108  Treiberschaltung. singie use

200001203 Verfahren zum Herstallen eines Halleiterbausiementas mit Silizium-  single use
Traegarsubstrat

200001221 Vorrichtung fuer die Emission slekiromagnatischar Strahiung und single ugse
Varfahran zia daran Horstellung

200001223 Verfahren und Anordnung zur gegenseitigen Authentifiziarung gingle use
*weoicrDatonvararbaltungseinheiten

200001243  Schaltungsanordnung und Verfahren zum Beirielb eines single uke
Fingerabdrucksensors,

200001246 Fingerabdrucksensor und Betriebsverfahran single use

200001248 Verfabren zur Sohaetzung von Kanalparametern van Funkkanaeien  dual use
eines W-COMA-Mobifunkeystems

200007373 Inlegrienier Hpeaicher mit Plattenieiwngssegmenten sifngle use

200001389 Schreip-/leseverstacrker mit Vertikalransistoren fuer DRAM-8peicher single use

200001403  Verfahren zum Einsatz eines Fingarabdrucksensors single use

Z00001421 Programmgasteuerta Einhail dual use

20000714573 Dearuetrungsschantield single use

200001489  integrierte DRAM-Bpeicherzelle sowie DRAM-Speicher single use

200001500 Testumgeburg und Vortahren zum Testen von Systemen gingle use

200001520  Vortikaresonater-Laserddiode mit komplanaren elekirisenen single use
Anzchiusskontakien

200001560 Systemiraeger fuer einen talbleiterchip mit einern Leterrahmen single use

200001887 Vorrichiung zum Herstelien einer Vielzahl von Bondverbindungen dual use

Diese Liste enthalt die Im Nachtrag var 1. Juni 1899 aufgefihrien Schumzrechtstamilion, 7 EPC RS

Seite 184 von 186



03/19/2010 18:29 FAX  TO03 TEO 7777 MORRIZON FOERSTER #137/258
UspTo 3/1/2010 2:23:38 PM PAGE 19Q7/723% Fax Server

2:BARRY E. BRETSCHNEIDER COMPANY: (/0 MORRISON & FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte

At tihetr Schutcrechie gelten als mit Widoiong zum 1. April 1998 vor SAG in 1EX singetracht.

200001595 Cplsches Modul zur Wellentagngen-Referenzmeassung in WDN- single use
Systemen

200001597  Verfahren zur Harsteliung ¢ines Trenchkondonsalors single use

200001647  Gehmeusobavgruppe fuer ein elekironisches Baulei) dual use

200001679 Testanordnung zur Funkiionspruefung eines Haibleitarchipa single uke

200001702 Verfahren zur Uabermittiung von Inforrnationen durch Datenpakate dual Lsa
und Natzwerk zur Uebarmittlung von Daten

200001708  Elektronisches Bautedl mit mikroskopisceh kleinen KontaktNaechon und single use
Vartahron zu seiner Merateliung

200001968  Vorrichlug ung Verianren zum Durchfughren eings Viterdi-Algorithrmus duat use
200004001 RIDIVWDM-PARDLI single use

200004003 MISCHPHASENMASKE FUER DIE PROJEKTIONSFOTOLITHOGRA- single use
FIE ZUR VERBESSERUNG DER STRUKTURARBILDUNGSQUALL.

200004031 Verfabren zur Herstellung einer ferrogiokirischon sIngie use
Kondensatoranordnung

200004034 Verfahren zum Auffueltien von Vertiefungen in einer Oberflaeche einer single use
Halbleiterstrukiur und eine auf diese Weise aufgefuelite
HMaibleitergtruktur

200004044  Verfahren zur Herstellung etner Lelterstrukiur fuer ginen integrierten single use

Schallkreis
200004106 Verfabren zum Astzen single use

200004114 DRAM-SPERICHERZELLE FUER DRAM-SPEICHERVORRICHTUNG  single use
UND DEREN HERSTELLUNGESVERFAHREN,

200004115 Verfahren zum Aetzan einer Isoliorschicnt eines Bauelements singie yse

2000041719 Verfahren zur Herstellung einer Barriereschichy single use

200008125 Verfahren zur Herstellung eines Feldeffokitransisiors mit sinem singie use
Floating Gate

2000080017 A handling device and method for moving a pod singte use

200011910  Elektronizches Bauleil aus eingm Gehiuse und einarm Substrat single use

200012820  Lithogratischas Bafichiungs- und Struktureningsvertahren unter sirigte use
Verwendung einer Antirellexionsschicht

20003369 Elekironisches Chipbauteil mit siner integriarten Schaltung und single use

Verfahren zur Hersteltung

200014614 TEMPERVERFAHREN ZUR AUSHEILUNG VON AETZSTRUKTUR-  single uso
SCOHAEDEN BE! FERROELEKTRISCHEN KEBAMISCHEN DUEN...

2000714806 Tiegeisystem for photolitnographische Prozesse single use
200014888 Simulator zur Simulation von Ereignissen und Verfahren zur single use
Bimulation von Ereignissen
© 200015317 Iniegrierie Malbleleranordnung singie se
Diese Liste enthait die im Nachirag vom 1. uni 1688 autgetliihrten Schutzrechtstamilien, 7 GRS iG
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dozember 2007, Soite 185 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 {dual use) Schutzraechte

Autgetitrte Schutzeechis gulten atz mit Wikang z2um 1. Aprl 1999 von SAG in IEX eingabracht,
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Fax Server

200015823 Siege! zur Awthentifizieruny von versiegeiten Objeklan und Varfanren single use
zwr Herstohung und Prifung der Sicgel

200015967 Iniegrierter Halblelierapaicher gingle uso

200018150 Deteklorschaltung single use

200016764 Magnetoresistiver Speaicher und Verfahren zu seinem Aysiesen single use

200016880 Magnetoresistiver Speicher und Verfanren zu seinem Ausiesen single use

200017086 A NOVEL METAL ETCH PROCESS FOM ADVANCED single use
SEMICONDUCTOR METALLIZATION

200019527  Verfahren zur Strukiunierung von Melallschichien singie use

Diese Liste anthait die im Nachtrag vom 1. Juni 1996 aufgefifnen Schutzrechtstamitien, 77 8P0 1o

korrigigrl wm gan Nachtrag vom 20, Dazamtiar 2001.
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